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NOUKOGU MAARUS (EU) nr 149/2003,
27. jaanuar 2003,

millega muudetakse ja ajakohastatakse méirust (EU) nr 1334/2000 millega kehtestatakse ithenduse kord
kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

EUROOPA LIIDU NOUKOGU,

vottes arvesse Euroopa Uhenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 133,

vottes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades jargmist:

(1)  Médruse (EU) nr 1334/2000 (1) alusel tuleks kahesuguse
kasutusega kaupade (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia)
eksporti ithendusest tdhusalt kontrollida.

(2)  Selleks et litkmesriigid ja ithendus saaksid jargida oma rah-
vusvahelisi kohustusi, on mairuse (EU) nr 1334/2000
[ lisas esitatud kdnealuse maaruse artiklis 3 osutatud kahe-
suguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia iihine loetelu,
mille abil teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade rah-
vusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis hélmab Wasse-
naari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollreziimi, tuu-
matarneriikide gruppi, Austraalia gruppi ja keemiarelvade
konventsiooni.

(3)  Méiruse (EU) nr 1334/2000 artiklis 11 on sitestatud, et I
ja IV lisa ajakohastatakse kooskdlas selliste iilesannete ja
kohustustega ning nende véimalike muudatustega, mida
iga litkmesriik on votnud tuumarelva leviku tokestamise
rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raa-
mes voi asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseeri-
mise tulemusel.

(4)  Mdiruse (EU) nr 1334/2000 1, I ja IV lisa tuleks muuta, et

votta arvesse muudatusi, mis voeti vastu Wassenaari kok-
kuleppe téiskogu, Austraalia grupi ja raketitehnoloogiat
kontrolliva rithma poolt aastatel 2001 ja 2002.

(5)  Selleks et eksporti kontrollivatel asutustel ja ettevotjatel
oleks lihtsam viidetest aru saada, on vaja avaldada médaruse
(EU) nr 1334/2001 lisade ajakohastatud koondversioon,
vottes arvesse koiki lilkmesriikide poolt rahvusvahelistel
foorumitel 2001. ja 2002. aastal vastuvdetud muudatusi.

(6)  Seetdttu tuleks madrust (EU) nr 13342000 vastavalt muu-
ta,

ON VASTU VOTNUD KAESOLEVA MAARUSE:

Artikkel 1
Miiruse (EMU) nr 1334/2000 lisad asendatakse kiesoleva mi-
ruse lisaga.

Artikkel 2

Kiesolev mairus joustub kolmekiimnendal pdeval parast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Kiesolev méddrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav koikides liikmesriikides.

Briissel, 27. jaanuar 2003

() EUTL 159, 30.6.2000, lknl. Miirust on viimati muudetud miiru-
sega (EU) nr 880/2002 (EUT L 139, 29.5.2002, Ik 7).

Noukogu nimel
eesistuja

G. PAPANDREOU
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I LISA

KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

(vastavalt mairuse (EU) nr 1334/2000 artiklile 3)

Kiesoleva loeteluga teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis hdlmab
Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollreziimi (MTCR), tuumatarneriikide gruppi (NSG), Austraalia gruppi
ja keemiarelvade konventsiooni (CWC). Arvesse ei ole voetud neid kaupu, mida liikmesriigid on soovinud liilitada
vilistavasse loetelusse. Arvesse ei ole vdetud mis tahes siseriiklikke kontrollimisi (valitsusvilise paritoluga
kontrollimised), mida liikmesriigid vdivad jitkata.
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ULDMARKUSED I LISA KOHTA

1. Sojaliseks kasutuseks ettendhtud voi kohandatud kaupade kontrolli osas vaadake iiksikute likmesriikide sojalise
otstarbega kaupade kontrollimist kasitlevaid loetelusid. Kdesolevas lisas esinevad viited “VT KA SOJALISE
OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA” viitavadki nimetatud loeteludele.

2. Kdesolevas lisas kasitletud kontrollimiste eesmirki ei tohiks kahjustada kontrolli alla mittekuuluvate mis tahes
kaupade (kaasa arvatud tehas) ekspordiga, mis sisaldavad iiht vdi mitut kontrolli alla kuuluvat komponenti,
kusjuures kontrolli alla kuuluv komponent voi komponendid on kaupade pohiliseks koostisosaks ja seda (neid)
on vdimalik kergesti eraldada voi kasutada muudel eesmirkidel.

NB:  Otsustades, kas kontrolli alla kuuluvat komponenti v3i komponente voib pidada pdhiliseks koostisosaks, on vaja
kaaluda koguse, vidrtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid eriasjaolusid, mis vdiksid mddrata
kontrolli alla kuuluva komponendi voi komponendid hangitavate kaupade pdhiliseks koostisosaks.

3. Kiesolevas lisas madratletud kaubad holmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

TUUMATEHNOLOOGIAT KASITLEV MARKUS (NTN)

(Lugeda koos 0-kategooria E osaga.)
0-kategoorias kontrollitud kaupadega otseselt seotud “technoloogiat” kontrollitakse vastavalt 0-kategooria sitetele.

Tehnoloogia, mis on ette nihtud kontrolli alla kuuluvate kaupade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, jaib
kontrolli alla kuuluvaks ka siis, kui seda kohaldatakse kontrolli alla mittekuuluvate kaupade suhtes.

Kaupade lubamine ekspordiks annab loa eksportida samale 16ppkasutajale ka minimaalse tehnoloogia, mis on vajalik
konealuste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja remondiks.

Tehnosiirde kontrollimisi ei kohaldata “ildkasutatava” teabe voi “fundamentaalteaduslike uuringute” suhtes.

ULDMARKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos 1.-9. kategooria E osaga.)

Sellise tehnoloogia eksporti, mis on vajalik 1.-9. kategoorias nimetatud kontrolli alla kuuluvate kaupade
arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, kontrollitakse 1.-9. kategooria sitete kohaselt.

Tehnoloogia, mis on vajalik kontrolli alla kuuluvate kaupade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, jaab
kontrolli alla kuuluvaks ka siis, kui seda kohaldatakse kontrolli alla mittekuuluvate kaupade suhtes.

Kontrolli ei kohaldata sellise tehnoloogia suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks,
kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei kuulu kontrolli alla v6i mille eksport on lubatud.

NB:  See ei vabasta kontrolli alla kuulumisest punktides 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ja 8E002.b mddratletud vastavat

tehnoloogiat.

Tehnosiirde kontrolli ei kohaldata “iildkasutatava” teabe voi “fundamentaalteaduslike uuringute” voi patenditaotluste
tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.
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ULDMARKUS TARKVARA KOHTA (GSN)

(Kédesolev mirkus on tllimusliku iseloomuga kaigi 0.-9. kategooria D osas loetletud kontrollimiste suhtes.)

Kéesoleva loetelu 0.-9. kategoorias ei kontrollita tarkvara, mis on:
a. Uldiselt avalikkusele kittesaadav, kuna:
1. Seda miitiakse varudest jaemiitigikohtades piiramatult jargmistel viisidel:
a. kasimiiigi teel;
b. postimiitigi teel;
c. elektronkaubandus; voi
d. telefonimiiiigi teel; ja

2. Nad on ette ndhtud paigaldamiseks kasutaja oma joududega, ilma tarnija olulise abita; voi

NB: Tarkvara kasitleva iildmdrkuse punkt a ei vabasta kontrolli alla kuulumisest 5. kategooria 2. osas mddratletud
tehnoloogiat (Infoturve).

b. On iildkasutatav.
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KAESOLEVAS LISAS KASUTATUD MOISTED

NB:  Viide kategooria kohta on mdrgitud defineeritava maiste jdrele sulgudesse.

Tapsus (Accuracy) (2 6) — viljendab antud vdartuse maksimaalset positiivset voi negatiivset korvalekallet tunnustatud
standardi margitud véirtusest voi tegelikust véirtusest; enamasti mooddetakse ebatipsuse kaudu.

Lennujuhtimise aktiivsiisteemid (Active flight control systems) (7) — lennujuhtimise siisteemid, mille iilesandeks on
viltida ohusdidukite ja rakettide soovimatud litkumised voi soovimatud kerestruktuuri koormused, kisitledes
autonoomselt paljudelt anduritelt tulevat teavet ning andes vajalikud ennetavad juhtimiskdsud automaatjuhtimisele.

Aktiivpiksel (Active pixel) (6 8) — vidikseim tahkismassiivi (iiksik) element, millel on fotoelektriline
iilekandefunktsioon valguskiirguse (elektromagnetiline kiirgus) kasutamisel.

Kohandatud kasutamiseks sdja tingimustes (Adapted for use in war) (1) — tdhendab igat muudatust voi eesmargiparast
valikut (nt puhtuse, sdilivusaja, virulentsuse, levimisomaduste voi ultraviolettkiirguskindluse muutmine), mille sihiks
on inim- ja loomkaotuste tekitamise efektiivsuse tdstmine, vigastades seadmeid voi kahjustades viljasaaki voi
keskkonda.

Ohusdiduk (Aircraft) (1 7 9) — kas jéigatiivaline, muudetava tiivakujuga, pddrleva tiivaga (helikopter), kaldrootoriga
voi kaldtiivaga lennuaparaat.

NB: Vit ka “tsiviilohusoiduk”.

Koik olemasolevad kompensatsioonid (All compensations available) (2) — voetakse arvesse koik valmistaja kdsutuses
olevad voimalikud meetmed konkreetse toopingi koigi siistemaatiliste positsioneerimisvigade minimeerimiseks.

ITU poolt eraldatud (Allocated by ITU) (35) — sagedusribade eraldamine vastavalt Rahvusvahelise
Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioside-eeskirjadele (1998. aasta viljaanne) esmastele, lubatud ja teisestele
teenustele.

NB:  Ei holma tdiendavaid ja alternatiivseid eraldusi.

Poordenurga halve (Angular position deviation) (2) — maksimaalne erinevus osutatud podrdenurga ja tegeliku, eriti
tapselt moddetud poordenurga vahel, kui poordlaua toodeldava detaili alus on oma algasendist dra pooratud (ve
VDI/VDE 2617 visand “Rotary table on coordinate measuring machines”).

Asiimmeetriline algoritm (Asymmetric algorithm) (5) — kodeerimisalgoritm, mis kasutab kodeerimiseks ja
dekodeerimiseks erinevaid matemaatiliselt omavahel seotud votmeid.

NB:  Asiimmeetrilise algoritmi tavaline kasutus seisneb votme haldamises.

Asiinkroonne iilekandeviis (Asynchronous transfer mode) (ATM) (5) — andmeedastusviis, mille korral andmed on
liigendatud edastusrakkudeks; iilekanne on asiinkroonne selles mottes, et rakkude edastus soltub kas ndutavast voi
hetkelisest bitikiirusest.

ATM - tihistab asiinkroonset iilekandeviisi.

Automaatne sihtmdrgi jargimine (Automatic target tracking) (6) — andmeto6tlustehnika, mis automaatselt maarab ning
viljastab reaalajas sihtmargi kdige tdendolisema asukoha ekstrapoleeritud vaartuse.

Hilistus pohiventiilis levimisel (Basic gate propagation delay time) (3) — hilinemine levimisel mis vastab
monoliit-integraallitlituses kasutatud pohivirati viivitusele. Monoliit-integraalliilituste perekonnale voib seda
médratleda kas kui viivitust levimisel teatud “perekonna” tiitipilises ventiilis voi kui titiipilist viivitust levimisel ventiili
kohta teatud “perekonna” sees.

NB 1: “Hilistus pohiventiilis levimisel” ei tohi segi ajada “monoliit-integraalliilituse” kompleksse sisend-/viljundviivitusega.
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NB 2:  Perekond sisaldab kdiki integraalliilitusi, millistele kdik alljargnev on rakendatud kui tootmismetoodikad ja
spetsifikatsioonid, arvesse votmata nende konkreetseid funktsioone:

a. Uhtne riistvara ja tarkvara arhitektuur;

b.  Uhtne konstruktsioon ja tootmistehnoloogia; ja

c. Uhtsed pohiparameetrid.

Fundamentaalteaduslikud uuringud (Basic scientific research) (GTN NTN) — eksperimentaalne voi teoreetiline t66 mida
teostatakse pohiliselt uute teadmiste saamiseks nahtustest voi vaadeldud faktide fundamentaalsetest pohimdtetest
ning mis ei ole otseselt suunatud mingi praktilise rakenduse voi eesmargi saavutamiseks.

Kiirendusmodtur (Accelerometer) (7) — tihendab kiirendusmddturi véljundi vddrtust, kui kiirendust ei rakendata.

Aksiaallotk (Camming) (2) — teljesuunaline nihe peavolli iihe poorde jooksul, mdddetuna peavdlli plaanseibiga risti
asetseval tasapinnal punktis, mis on lahim peavélli plaanseibile (vt ISO 230/1 1986, 16ik 5.63).

Siisinikkiu eelvormid (Carbon fibre preforms) (1) — kaetud voi katmata kiu reeglipdrane asetus, mis on kavandatud
moodustama detaili tugikarkassi enne pohimassi sisseviimist komposiidi moodustamiseks.

CE — vt arvutuselement.

CEP (samavordne toendosusring) (Circle of equal probability) (7) — tipsuse moot; mirklauale tsentreeritud sellise
spetsiifilise ulatusega ringi raadius, millesse jadb 50 % lohkelaengu mojust.

Kemolaser (Chemical laser) (6) — laser, millel ergastatud osakesed tekitatakse keemilisel reaktsioonil vabanenud energia
arvel.

Keemiline segu (Chemical mixture) (1) — tahke, vedel voi gaasiline toode, mis koosneb kahest voi enamast
komponendist, mis ei reageeri iiksteisega segu siilitamise tingimustes.

Ohuvoolu abil juhitud poérlemisvastane voi ohuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteem (Circulation-controlled anti-torque
or circulation controlled direction control systems) (7) — siisteemid, mis kasutavad dhu voolu piki aerodiinaamilisi
pindu, et tugevdada voi juhtida pinnale tekitatud joude.

Tsiviilohusoidukid (Civil aircraft) (1 7 9) — need dhusdidukid, mis on loendatud kasutusotstarbe jargi tsiviillennunduse
ameti poolt avaldatud lennukolblikkuse sertifitseerimise nimekirjas, lendamiseks sisemaistel ja vilismaistel
tsiviilkaubanduslikel marsruutidel voi seaduslikuks kasutamiseks tsiviil-, era- ja drilisel otstarbel.

NB: Vit ka “Ghusdiduk”.

Segatud (Commingled) (1) — kiudude segu termoplastsetest kiududest ja tugevduskiududest, kiukujulise tugevduskiu
ja pohiaine segu tootmiseks.

Peenestamine (Comminution) (1) — materjali muutmine osakesteks purustamise voi jahvatamise teel.

Uhiskanaliga signaalimine (Common channel signalling) (5) — signaalimisviis, mille korral iiks kanal vahendajate vahel
vahendab margistatud sdnumite abil signaalteateid ithenduste vi kdnede arvu kohta ning muud informatsiooni, mida
nditeks kasutatakse vorgu haldamiseks.

Teabevahetuskanali kontroller (Communications channel controller) (4) — fiiisiline liides, mis juhib siinkroonse voi
astinkroonse digitaalse info litkumist. Selle sdlme voib liita arvutile voi telekommunikatsiooniseadmele, et tagada
juurdepdds teabevahetusele.

Komposiit (Composite) (1 2 6 8 9) — pdhiaine ja sellesse teatud eesmirgil lisatud lisafaas voi faasid, mis koosnevad
osakestest, niitkristallidest, kiududest voi mis tahes nende kombinatsioonist.

Uhendatud teoreetiline suutlikkus (Composite theoretical performance) (CTP) (3 4) — arvutussuutlikkuse mdot, mis
esitatakse miljonites teoreetilistes operatsioonides sekundis (Mtops) ning mis on arvutatud arvutuselementide (CE)
arvutusvoimsuste ithendamise teel.

NB:  Vt 4. kategooria tehnilist markust.

Kombineeritud péordlauad (Compound rotary table) (2) — laud, mille abil saab toodeldavat detaili poorata ning kallutada
timber kahe mitteparalleelse telje ning milliseid on voimalik kontuurjuhtimise jaoks samaaegselt koordineerida.

Arvutuselement (Computing element) (CE) (4) — téhistab vdhimat arvutuslikku tihikut, mis annab aritmeetilise voi
loogilise tulemuse.

Kontuurjuhtimine (Contouring control) (2) — todorgani kahe voi enama liikumise numbrilist juhtimine kdskudega, mis
médravad dra jargmise ndutava asukoha ning vajalikud etteandmiskiirused sellele asukohale siirdumiseks. Neid
etteandmiskiirusi varieeritakse iiksteise suhtes soovitud kontuuri saavutamiseks (vt ISO/DIS 2806-1980).
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Kriitiline temperatuur (Critical temperature) (1 3 6) (vahel nimetatud ka tileminekutemperatuuriks) — temperatuur
mille juures konkreetne tilijuhtiv aine kaotab taielikult oma elektrilise takistuse alalisvoolule.

Kriiptograafia (Cryptography) (5) — teadusharu, mis hdlmab andmete muutmise pohimatteid, vahendeid ja meetodeid
eesmdrgiga varjata nende informatiivset sisu, takistada andmete kontrollimatut muutmist voi loata kasutamist.
Kriiptograafia all moistetakse teabe muutmist, kasutades iihte voi mitut salajast parameetrit (nt salamuutujad) voi
nendega seotud votmete kasutamist.

NB:  “Salajane parameeter”: on konstant voi voti, mida varjatakse teiste eest voi mida teatakse iiksnes teatavas rithmas.
CTP — tahistab ithendatud teoreetilist suutlikkust.

Andmebaasidega toetatavad navigatsioonisiisteemid (Data-Based Referenced Navigation — DBRN) (7) — siisteemid, milles
kasutatakse eri allikatest périnevaid eelnevalt moddetud geofiiiisikalisi paikkonna koondandmeid, et saada
muutuvates tingimustes tapset informatsiooni navigeerimiseks. Allikandmeteks voivad olla mere siigavuskaardid,
tihekaardid, gravimeetrilised kaardid, magnetvilja tugevuse kaardid voi kolmemddtmelised digitaalsed
maastikukaardid.

Andmeedastuskiirus (Data signalling rate) (5) — kiirus, nii nagu on see defineeritud ITU soovituses 53-36, vottes arvesse,
et mittebinaarse modulatsiooni korral ithikud baud ja bitti sekundis ei ole vordsed. Arvesse tuleb votta ka kodeerimis-,
kontroll- ning stinkroniseerimisbitid.

NB 1: Andmeedastuskiirust mddrates jaetakse valja teenindus- ja halduskanalid.
NB 2:  Tegemist on maksimaalse ithes suunas kiirusega, st maksimaalne edastamis- voi vastuvotukiirus.
Deformeeritavad peeglid (Deformable mirrors) (6) (ka kohandatavad optilised peeglid) — peeglid, millel on:

a. ks pidev optiliselt peegeldav pind, mida saab diinaamiliselt deformeerida, kohaldades iiksikuid vidndemomente
voi joude, et kompenseerida peeglile langeva optilise laine kuju moonutused; voi

b. paljuoptilisi peegelduvaid elemente, mida on voimalik eraldi ja diinaamiliselt vidndemomente voi joude kasutades
iimber paigutada, et kompenseerida peeglile langeva optilise laine kuju moonutused.

Vaesestatud uraan (Depleted uranium) (0) — uraan, milles isotoobi 235 sisaldus on kahandatud allapoole looduses
esinevat taset.

Arendus (Development) (GTN NTN kaik) — on seotud kdikide seeriatootmisele eelnevate jarkudega nagu niteks: toote
projektlahendus, projektlahenduse otsing, projektlahenduse analiiiis, projektlahenduse pdhimdtted, prototiitipide
koostamine ja katsetamine, katsetootmiskavad, projektlahenduse andmed, projektlahenduse andmete tooteks
muutmise protsess, osade suhtelise paigutuse kavand, terviku moodustamise kavand, skeemid.

Difusioonkeevitus (Diffusion bonding) (1 2 9) — vihemalt kahe erineva metalli molekulaarne tahkisliitmine itheks
titkiks, mille tthine tugevus on sama suur kui kdige ndrgemal materjalil.

Digitaalarvuti (Digital computer) (4 5) — seade, mis ithe vdi mitme diskreetse muutuja kujul voib teha jargmist:
a. votta vastu andmeid;

b. siilitada andmeid voi kiske muudetamatus voi muudetavas (iilekirjutatavas) salvestusseadmes;

c. toodelda andmeid salvestatud kdsujada abil, mida on voimalik muuta; ja

d. esitada toodeldud andmeid.

NB:  Salvestatud kdsujada muutmine holmab muudetamatute salvestusseadmete asendamist, kuid mitte fiiiisilisi muutusi
juhtmestikus voi iihendustes.

Digitaalne edastuskiirus (Digital transfer rate) (5) — mis tahes kandjale edastatud informatsiooni tdielik bitikiirus.

NB: Vt ka “tiielik digitaalne edastuskiirus”.

Otsetoimehiidropressimine (Direct-acting hydraulic pressing) (2) — deformeerimisprotsess, milles kasutatakse
toodeldava detailiga kontaktis olevat vedeliktditega elastset rakku.

Triivi kiirus (giiroskoop) (Drift rate) (7) — giiroskoobi viljundi ajast séltuv hilve soovitud véirtusest. Hilve koosneb
juhuslikest ja siistemaatilistest komponentidest ning on viljendatav ekvivalentse sisendnurga nihkega ajaiihikus
inertsiaalsiisteemi suhtes.

Diinaamiline adaptiivne suunamine (Dynamic adaptive routing) (5) — liikluse automaatne suunamine, mis pohineb
momendil vorgu aktuaalse seisundi madramisel ning analiiiisil.

NB:  Siia ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni pohjal.

Diinaamilised signaalianaliisaatorid (Dynamic signal analysers) (3) — signaalianaliisaatorid, mis kasutavad digitaalset
andmekogumis- ja muundustehnikat, et antud lainekuju Fourier’ esitusele lisada ka amplituudi- ja faasiteave.

NB:  Vt ka “signaalianaliisaatorid”.
Lohustuvate erimaterjalide efektiivgramm (Effective gramme) (0 1):
a. plutooniumi isotoopide ja uraan-233 puhul isotoobi kaal grammides;

b. uraan-235 suhtes 1 % vorra voi enam rikastatud uraani puhul elemendi kaal grammides, mis on mdddetud kaalu
ja rikastusastme ruudu korrutisena ja viljendatud kiimnendmurruna;
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c. uraan-235 suhtes alla 1 % rikastatud uraani puhul elemendi kaal grammides korrutatuna 0,0001ga.

Elektroonikasolm (Electronic assembly) (3 4 5) — teatud hulk elektroonilisi komponente (st vooluahela elemente,
diskreetkomponente, integraalliilitusi jne), mis on ithendatud omavahel spetsiifilis(t)e funktsiooni(de) tditmiseks ning
mida on vdimalik tervikuna asendada ja mis on tavaliselt algkomponentideks lahtitthendatav.

NB 1:  Vooluahela element: vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

NB 2: Diskreetkomponent: eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma valisithendused.

Elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenn (Electronically steerable phased array antenna) (5 6) — antenn, mis
moodustab kiire faasisidestuse abil, st et kiire suund mdiratakse kiirgavate elementide omavahel seostatud
komplekssete ergastuskoefitsientide kaudu ning kiire tdusunurka ja asimuuti nii koos kui ka eraldivoetuna saab muuta
nii tilekande kui ka vastuvotu korral elektrilise signaali abil.

Téoorganid (End-effectors) (2) — tdhendab haaratseid, aktiivseid tooriistithikuid ja koiki muid to6vahendeid, mis on
kinnitatud roboti manipulaatori otsa kinnitusplaadile.

NB: Aktiivne tooriistiihik (active tooling unit) — seade, mille abil rakendatakse toodeldavale detailile liigutavat joudu,
tootlemisenergiat voi sondeeritakse seda.

Ekvivalenttihedus (Equivalent Density) (6) — optika mass optilise pindalaiithiku kohta, mis on projitseeritud optilisele
pinnale.

Ekspertsiisteemid (Expert systems) (4 7) — siisteemid, mis esitavad tulemusi, kohaldades eeskirju nende andmete suhtes,
mis on salvestatud programmist sdltumatult ning millel on jargmised omadused:

a. Muudavad automaatselt kasutaja antud ldhtekoodi;
b. Tekitavad teavet mingi kvaasi-loomuliku keele probleemide kohta; v6i

¢. Omandavad enda arenguks vajalikke teadmisi (siimbolite dppimine).
FADEC (full authority digital engine control) — tdisautomaatne digitaalne mootori juhtimine.

Torketaluvus (Fault tolerance) (4) — arvutisiisteemi voime jatkata inimsekkumiseta t66d pdrast mis tahes riist- voi
tarkvarakomponentide torget teataval toimimistasemel, mis tagab teatava aja jooksul tootamise pidevuse, andmete
sdilimise ja toimimistaseme taastumise teatud aja jooksul.

Kiud voi kiudained (Fibrous or filamentary materials) (0 1 8) holmavad jargmisi materjale:
a. pidevad monokiud;

b. pidev long ja heie;

c. paelad, kudumid, reeglipdratud matid ja punutised;

d. tiikeldatud kiud, staapelkiud ja vanutatud viltvaibad;

e. mis tahes pikkusega monokristallilised voi poliikristallilised niitkristallid;

f. aromaatse polilamiidi pulp.

Kile-titiipi integraalliilitused (Film type integrated circuit) (3) — vooluahela elementide ja metallist ithendusradade kogu,
mis moodustatakse paksude voi Shukeste kilede sadestamisega isolatsioonpdhimikule.

NB:  Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

Fikseeritud (Fixed) (5) — kodeerimis- vdi pakkimisalgoritm ei vota vastu viljastpoolt antud parameetreid (nt Sifreerimis-
voi votmemuutujaid) ning kasutaja ei saa seda muuta.

Lennujuhtimise optiliste andurite massiiv (Flight control optical sensor array) (7) — jaotatud optiliste andurite vorgustik,
mis kasutab laserikiiri, et edastada lennujuhtimise andmeid reaalajas pardal tootlemiseks.

Lennutrajektoori optimeerimine (Flight path optimisation) (7) — toiming, mis muudab minimaalseks korvalekalded
soovitud neljamodtmelisest (aeg ja ruum) trajektoorist ning pohineb sihtiilesannete teostuse voi efektiivsuse
suurendamisel.

Fokaaltasandiline massiiv (Focal plane array) (6) — lineaarne voi kahemddtmeline iiksikutest detektorelementidest
koosnev tasapinnaline kiht voi tasapinnaliste kihtide kombinatsioon, koos lugemiselektroonikaga voi ilma, mis tootab
fokaaltasandil.
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NB:  Antud definitsioon ei kirjelda iiksikute detektorelementide pinu voi mingeid kahe-, kolme- vi neljaelemendilisi detektoreid
eeldusel, et ajaline viivitus ning integreerimine ei ole teostatud elementides.

Fraktsionaalne ribalaius (Fractional bandwith) (3) — hetkelise ribalaiuse jagatis selle kesksageduse viirtusega,
viljendatuna protsentides.

Sagedushiiplemine (Frequency hopping) (5) — hajaspektri iiks kujudest, milles iiksiku sidekanali iilekandesagedust
muudetakse diskreetselt sammhaaval juhusliku voi pseudojuhusliku jirjestuse alusel.

Sageduse iimberliilitusaeg (Frequency switching time) (3 5) — maksimaalne aeg (st viivitus), mis kulub signaalil, kui
lulitutakse tihelt valitud valjundsageduselt teisele valjundsagedusele, et jouda:

a. sageduseni, mis erineb 16ppsagedusest vihem kui 100 Hz; voi

b. viljundtasemeni, mis erineb 16plikust viljundtasemest vahem kui 1 dB.

Sagedussiintesaator (Frequency synthesiser) (3) — mis tahes sagedusallikas voi signaaligeneraator, olenemata
kasutatavast tehnikast, mis tekitab mitmeid tiheaegseid voi vahelduvaid valjundsagedusi iihest voi mitmest valjundist,
mis on juhitud tuletatud vdi maaratud vihema hulga standardsageduste (voi pdhisageduste) poolt.

Tdisautomaatne digitaalne mootori juhtimine (Full Authority Digital Engine Control) (FADEC) (7 9) — gaasiturbiini voi
kombineeritud tsiikliga mootori elektroonne juhtimissiisteem, mis kasutab digitaalset arvutit, et juhtida muutujaid,
mis on vajalikud mootori veojdu ja volli viljundvoimsuse reguleerimiseks kogu mootori to6ulatuses alates kiituse
arvestamisest kuni kiituse sulgemiseni.

Gaaspulverisatsioon (Gas atomisation) (1) — protsess, mille kdigus sula metallisulamijuga pihustatakse korgsurvelise
gaasijoaga piiskadeks, mille 1abimdot on 500 mikromeetrit voi vihem.

Geograafiliselt hajutatud (Geographically dispersed) (6) — olukord, kus iga asukoht asub mis tahes suunas enam kui
1 500 meetri kaugusel igast teisest. Liikuvad andurid loetakse alati geograafiliselt hajutatud olevateks.

Juhtimissiisteerm (Guidance set) (7) — siisteem, mis tthendab sdiduki asukoha ja kiiruse mddtmise ning arvutamise
protsessi (st navigeerimise) sdiduki lennujuhtimise siisteemile lennu trajektoori korrigeerimiseks kiskude arvutamise
ja saatmise protsessiga.

Kuumisostaattihendamine (Hot isostatic densification) (2) — valu survestamise protsess iile 375 K (102 °C) temperatuuri
juures suletud ruumis erinevate keskkondade (gaas, vedelik, tahked osakesed jne) vahendusel, tekitades valule vordset
survet koigist suundadest, et vihendada voi viljutada seal olevaid tithimikke.

Hiibriidarvuti (Hybrid computer) (4) — seadmed, mis vdimaldavad teha jirgmist:
a. votta vastu andmeid;

b. toodelda andmeid nii analoog- kui ka digitaalkujul; ja

c. esitada toodeldud andmeid.

Hilbriidintegraalliilitus (Hybrid integrated circuit) (3) — mis tahes integraalliilitus(t)e kombinatsioon vdi integraalliilitus,
mille vooluahela elemendid voi diskreetkomponendid on tthendatud spetsiifiliste funktsioonide tditmiseks ning millel
on koik jargmised omadused:

a. sisaldab vidhemalt iitht korpuseta seadet;
b. ithendamisel on kasutatud tiitipilisi integraalliilituste tootmismeetodeid;
c. tervikuna asendatav; ja

d. tavaliselt ei ole demonteeritav.

NB 1: Vooluahela element: vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

NB 2: Diskreetkomponent: eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma vilisiihendused.

Pildivaarindus (Image enhancement) (4) — viljastpoolt saadud, informatsiooni sisaldavate piltide tootlemine selliste
algoritmidega nagu ajaline kokkusurumine, filtreerimine, viljaeraldamine, viljavalimine, korrelatsioon,
konvolutsioon voi piirkondadevahelised teisendused (nt Fourier’ kiirteisendus voi Walshi teisendus). Siia hulka ei ole
loetud algoritmid, mis kasutavad ainult iiksiku kujutise lineaar- voi rotatsioonteisendust nagu translatsioon, piirjoone
eraldamine, registreerimine voi vale varvimine.
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Immuunotoksiin (Immunotoxin) (1) — on ithe rakuspetsiifilise monoklonaalse antikeha ja toksiini voi toksiini
alamithiku konjugaat, mis mojutab valikuliselt haigeid rakke.

Uldkasutatav (In the public domain) (GTN NTN GSN) — siinkohal tihistab tehnoloogiat véi tarkvara, mis on tehtud
kittesaadavaks, seadmata piiranguid selle edasise levitamise suhtes (autoridigusega seatud piirangud ei takista
tehnoloogiat voi tarkvara olemast iildkasutatav).

Infoturve (Information security) (4 5) — koik vahendid ja funktsioonid, mis tagavad info voi teabevahetuse
kittesaadavuse, konfidentsiaalsuse voi terviklikkuse, vilja arvatud vahendid ja funktsioonid, mis on ette nihtud
kaitseks torgete eest. Siia kuuluvad kriiptograafia, kriiptoanaliiiis, kaitse ohustavate lekete eest ja arvutiturve.

NB:  Kriiptoanaliiiis: kriiptograafiasiisteemi voi selle sisendite ja valjundite analiiiis, et kdtte saada salamuutujaid voi tundlikku
teavet, kaasa arvatud selge tekst.

Hetkeline ribalaius (Instantaneous bandwidth) (3 5 7) — ribalaius, mille puhul viljundvdimsus jaib 3 dB piirides
konstantseks, ilma et peaks kohandama teisi tooparameetreid.

Nuitepiirkond (Instrumented range) (6) — radari madratletud nigevuspiirkond, milles objektid on ithematteliselt
eristatavad.

Isolatsioon (Insulation) (9) — kasutatakse rakettmootorite komponentide juures, st korpuse, diiiisi sisselaskeava,
korpusekattes ning kujutab endast isoleerivaid voi tulekindlaid lisandeid sisaldavaid kovastatud voi poolkdvastatud
kummimassist lehti. Seda voib kasutada ka pakiruumi voi stabilisaatorite mehhaanilise pingetustajana.

Uhendatud radar-andurid (Interconnected radar sensors) (6) — kaks voi enam omavahel ithendatud radar-andurit, mis
vahetavad reaalajas vastastikku andmeid.

Sisekatend (Interior lining) (9) — siduv sobituskatend tahke kiituse ja kesta voi isoleeriva vooderduse vahel. Tavaliselt
kuumuskindlate voi isoleerivate ainete vedelatel polimeeridel, nagu niiteks siisiniktditega hiidroksiiiliga
termineeritud (Ipetatud) poliibutadieenil (HTPB) voi muul poliimeeril pohinev dispersioon, millesse on lisatud
tahkestavaid toimeaineid ning mis on pihustatud voi kantud kesta sisepinnale.

Sisemine magnetvalja gradiomeeter (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) — tiksik magnetvilja gradiendi tajur ning selle
juurde kuuluv elektroonika, mille valjundiks on magnetvilja gradiendi moat.

NB: Vt ka “magnetgradiomeetrid”.
Isoleeritud eluskultuurid (Isolated live cultures) (1) — eluskultuurid soikeseisundis ja kuivatatud preparaatidena.

Isostaatpressid (Isostatic presses) (2) — seadmed, mille abil on vdimalik survestada suletud ruumi erinevate
keskkondade abil (gaas, vedelik, tahked osakesed) nii, et selles asuvale toodeldavale detailile voi ainele mojub kaikidest
suundadest vordne rohk.

Laser (Laser) (0 2 3 5 6 7 8 9) — komponentide koost, mis toodab nii ruumiliselt kui ka ajaliselt koherentset valgust,
mida vdimendab stimuleeritud kiirgusemissioon.

NB: Vtka: “kemolaser”,
“hiidvilkelaser”,
“iilivéimas laser”,

“siirdelaser”.

Lineaarsus (Linearity) (2) (enamasti mdddetakse mittelineaarsuse kaudu) — maksimaalne tegeliku omaduse (skaala
alumiste ja tilemiste nditude keskmine) positiivne voi negatiivne korvalekalle sirgjoonest, mis on paigutatud selliselt,
et vordsustada ja vihendada maksimaalseid korvalekaldeid.

Kohtvork (Local area network) (4) — andmesidesiisteem, millel on koik jirgmised omadused:
a. voimaldab mis tahes arvul soltumatutel andmesideseadmetel iiksteisega otse suhelda; ja
b. piirdub modduka suurusega geograafilise alaga (nt kontorihoone, tehas, ilikoolilinnak, ladu).

NB:  Andmesideseade on seade, millega on voimalik edastada voi vastu votta digitaalset infot.
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Magnetvdlja gradiomeetrid (Magnetic gradiometers) (6) — seadmed, mis on ette nihtud viljaspool seadet ennast
olevatest allikatest pdrinevate magnetviljade ruumilise erinevuse kindlakstegemiseks. Koosnevad mitmest
magnetomeetrist ja nendega seotud elektroonikast, mille valjundiks on magnetvilja gradiendi moot.

NB:  Vt ka “sisemised magnetvalja gradiomeetrid”.

Magnetomeetrid (Magnetometers) (6) — seadmed, mis on ette nahtud viljaspool seadet ennast olevatest allikatest
tulenevate magnetviljade kindlakstegemiseks. Koosnevad ithest magnetvilja tajurist ja sellega seotud elektroonikast,
mille viljundiks on magnetvilja moot.

Pohimdlu (Main storage) (4) — peamine andmete voi kiskude salvesti, millele keskprotsessoril on kiire juurdepiis.
Koosneb digitaalarvuti sisemisest malust ja selle hierarhilistest laiendustest, nagu niiteks vahemilu voi
suvapoordusega valismalu.

UF; korrosioonile vastupidavad materjalid (Materials resistant to corrosion by UF) (0) — vdivad olla vask, roostevaba
teras, alumiinium, alumiiniumoksiid, alumiiniumisulamid, nikkel voi sulam, mis sisaldab niklit 60 % kaalust voi
rohkem, ja UFgkorrosiooni suhtes vastupidavad fluorosiisivesinikpoliimeerid, vastavalt sellele, mis on vajalik
eraldusprotsessi liigist lahtuvalt.

Pohiaine (Matrix) (1 2 8 9) — oluliselt iihtlane aine faas, mis tdidab osakeste, niitkristallide ja kiududevahelise ruumi.

Maatehdlve (Measurement uncertainty) (2) — iseloomustav parameeter, mis 95 % usutavusega maarab dra, missuguses
piirkonnas viljundvéirtuse imber moddetava muutuja dige védrtus asub. See votab arvesse korrigeerimata
stistemaatilised korvalekalded, korrigeerimata 16tku ja juhuslikud korvalekalded (vt ISO 10360-2 voi VDI/VDE 2617).

Mehaaniline legeerimine (Mechanical Alloying) (1) — legeerimisprotsess, mis tekib elementide ja pShisulami pulbrite
seostumisel, seose katkemisel ja uuesti seostumisel mehhaanilise porke tagajirjel. Mittemetallilisi osakesi voib
sulamisse segada, lisades vastavaid pulbreid.

Sulandi eraldamine (Melt Extraction) (1) — protsess, mille kdigus kiirel tahkestamisel eraldatakse paelakujuline
metallisulamist toode, mis saadakse poorleva ja jahutatud lithikese plokisegmendi uputamisel sulametallisulami vanni.

NB:  Kiire tahkestamine: sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 KJs.

Sulandi ketramine (Melt Spinning) (1) — protsess, mille kdigus tahkestatakse kiiresti sulametallijuga mis porkub vastu
poorlevat jahutatud plokki, tekitades helbe-, paela- voi vardakujulisi saadusi.

NB:  Kiire tahkestamine: sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 K/s.

Mikroarvuti - mikroskeem (Microcomputer microcircuit) (3) — monoliit-integraallilitus v6i mitmekiibiline

integraalliilitus, mis sisaldab aritmeetika-loogikaseadet (ALU), mis on voéimeline tditma pohimilus asuvaid
iildotstarbelisi kdske pohimilus sisalduvate andmete kohta.

NB:  Pohimdlu voib olla laiendatud valismdlu abil.
Mikroprotsessor mikroskeem (Microprocessor microcircuit) (3) — monoliit-integraalliilitus voi mitmekiibiline

integraalliilitus, mis sisaldab aritmeetika-loogikaseadet (ALU), mis on vdimeline tditma vilismilus asuvaid
iildotstarbelisi kdskude jadasid.

NB 1: Tavaliselt mikroprotsessor mikroskeem ei sisalda iildjuhul integraalse komponendina malu, kuhu kasutajal oleks voimalik
poorduda, kuigi voib kasutada samal kiibil asuvat mdlu oma loogiliste funktsioonide taitmiseks.

NB 2:  See definitsioon hdlmab ka kiibikomplekte, mis on kavandatud mikroprotsessor mikroskeemina koos toimima.

Mikroorganismid (Microorganisms) (1) — bakterid, viirused, mitkoplasmad, riketsiad, klamiiiidiad voi seened, nii
looduslikud, parandatud voi modifitseeritud, kas isoleeritud eluskultuuride voi aine kujul, kaasa arvatud elusained,
mida on teadlikult nakatatud voi saastatud nimetatud kultuuridega.

Rakettmiirsud (Missiles) (1 3 5 6 7 9) — terviklikud raketisiisteemid ja mehitamata dhusoidukisiisteemid, millega on
voimalik tarnida vahemalt 500 kg kaaluvat 1ohkelaengut vahemalt 300 km kaugusele.

Monokiud (Monofilament) (1) voi elementaarkiud — kiu viikseim osa, tavaliselt monemikromeetrise libimddduga.

Monoliit-integraalliilitus (Monolithic integrated circuit) (3) — passiivsete voi aktiivsete voi mdlemat liiki vooluahela
elementide kombinatsioon, mis:

a. moodustatakse difusioonimenetluse, sisestusmenetluse vdi sadestusmenetluse teel ithe pooljuhtmaterjali tiiki (nn
kiibi) sees voi peal;

b. mida voib kisitleda kui lahutamatut tervikut; ja
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¢. mis tdidab vooluahela ilesannet (iilesandeid).

NB:  Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

Monospektraalsed pildiandurid (Monospectral imaging sensors) (6) — vdimelised omandama kujutise andmeid iihest
diskreetsest spektriribast.

Mitmekiibiline integraalliilitus (Multichip integrated circuit) (3) — kaks vdi enam monoliit-integraalliilitust, mis on
tithendatud iihisele pdhimikule.

Mitme andmevoo téotlus (Multi-data-stream processing) (4) — mikroprogramm- voi seadmearhitektuuritehnika, mis
voimaldab samaaegselt toodelda kaht voi enamat andmejada ithe voi enama kisujada abil, kasutades secjuures:

a. ithe kdsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- voi maatriksprotsessorites;
b. mitmekordset ithe kdsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

¢. mitme kdsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt
sidestatud, ldhedalt sidestatud v3i norgalt sidestatud; voi

d. struktureeritud tootlevate elementide massiive, kaasa arvatud siistoolsed massiivid.

NB:  Mikroprogramm on elementaarsete kiskude jada, mida sdilitatakse erilises maluseadmes ja mille tditmise kdivitab tema
viitekdsu saabumine kdsuregistrisse.

Mitmeastmeline turve (Multilevel security) (5) — erineva tundlikkusega infot sisaldava siisteemi klass, mis voimaldab
samaaegset juurdepddsu erinevate usaldusastmete ja teabevajadustega kasutajaile, kuid takistab juurdepaisu sellisele
infole, mille kasutamiseks neil luba ei ole.

NB:  Mitmeastmeline turve on arvutiturve ja mitte arvuti tookindlus, mis ksitleb iildiselt seadmete torgete ennetamist voi inimese
tehtavate vigade drahoidmist.

Multispektraalsed pildiandurid (Multispectral imaging sensors) (6) — voimelised itheaegselt voi jarjestikku omandama
kujutise andmeid kahes voi enamas diskreetses spektriribas. Andureid, mis on tundlikud rohkem kui kahekiimnes
diskreetses spektraalribas, kutsutakse ka hiiperspektraalseteks pildianduriteks.

Looduslik uraan (Natural uranium) (0) — looduses esinevat isotoopide segu sisaldav uraan.

Vorgu juurdepddsu kontroller (Network access controller) (4) — hajutatud teabevorgu fiiisiline liides. See kasutab sama
edastusmeediumi, mis tootab koikjal sama digitaalse edastuskiirusega, kasutades edastamisel arbitreerimist (nt loa voi
liikluse tuvastust). Soltumata teistest, valib ta andmepaketid voi andmegrupid (nt IEEE 802), mis on talle adresseeritud.
Selle solme voib liita arvutile voi telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepiis teabevahetusele.

Neuroarvuti (Neural computer) (4) — arvutusseade, mis on konstrueeritud voi muudetud jiljendama iiksiku neuroni
v0i enamate neuronite kditumist, st arvutusseade, mille riistvaral on vdime reguleerida eelnevate andmete pohjal suure
hulga arvutuselementide omavaheliste seoste kaalu ja arvu.

Miiratase (Noise level) (6) — elektrisignaal, mida esitatakse voimsuse spektraaltihedusena. Tippudevaheline miiranivoo
on esitatud valemina S3, = 8N, (f, —f,), kus S, on signaali tippudevaheline véartus (nt nanoteslades), N, on véimsuse
spektraaltihedus (nt (nanotesla)?/Hz) ja (f, — f,) tdhistab meid huvitavat sagedusriba.

Tuumareaktor (Nuclear reactor) (0) — reaktorianumas paiknevad voi vahetult selle kiilge kinnitatud osad, seadmed, mis
reguleerivad reaktori siidamiku voimsustaset, ning komponendid, mis tavaliselt sisaldavad reaktori stidamiku
primaarset jahutusainet, puutuvad sellega vahetult kokku voi kontrollivad seda.

Arvjuhtimine (Numerical control) (2) — sooritatava toimingu automaatjuhtimisseade, mis kasutab tavaliselt toimingu
kestel sisestatavaid arvandmeid (vt ISO 2328).

Objektkood (Object code) (9) — ithe v6i mitme protsessi mugava esitusviisi (ldhtekoodi (ldhtekeele)), seadme poolt
tdidetav vorm, mis on muundatud programmeerimissiisteemi abil.

Optiline voimendamine (Optical amplification) (5) — optilises sides kasutatav voimendustehnika, kus voimendatakse
eraldiasetseva optilise allika genereeritud optilisi signaale neid elektrilisteks signaalideks muundamata, st kasutades
optilisi pooljuhtvéimendeid, kiudoptilisi luminestsentsvoimendeid.
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Optiline arvuti (Optical computer) (4) — arvuti, mis on konstrueeritud voi kohandatud kasutama andmete esitamiseks
valgust ning mille loogilised arvutuselemendid pohinevad omavahel vahetult seotud optilistel liilitustel.

Optiline integraalliilitus (Optical integrated circuit) (3) — monoliit-integraalliilitus voi hiibriidintegraalliilitus, mis
sisaldab itht voi mitut osa, mis on kavandatud toimima valgusandurina v6i valguskiirgurina voi tditma optilisi voi
elektro-optilisi funktsioone.

Optiline kommuteerimine (Optical switching) (5) — optiliste signaalide marsruutimine vdi kommuteerimine ilma nende
muundamiseta elektrilisteks.

Uldine voolutihedus (Overall current density) (3) — mihise amperkeerdude arv (st méahise keerdude arv, mis on
korrutatud maksimaalse voolu tugevusega, mis igas keerus voolab) jagatud kogu mihise ristldikepindalaga (kaasa
arvatud tlijuhtivad kiud, metallist maatriksid, milles asuvad alijuhtivad kiud, kattematerjalid, jahutuskanalid jne).

Osalisriik (Participating state) (7 9) — Wassenaari kokkuleppes osalev riik (vt www.wassenaar.org).
Tippvoimsus (Peak power) (6) — dzaulides viljendatud impulsi energia, mis on jagatud impulsi kestusega sekundites.

Personaalne kiipkaart (Personalised smart card) (5) — spetsiifiliseks kasutuseks programmeeritud mikroliilitust sisaldav
kiipkaart, mida ei ole vdimalik ringi programmeerida muudeks kasutajapoolseteks rakendusteks.

Véimsuse juhtimine (Power management) (7) — korgusmddturi lahetatud signaali voimsuse muutmine selliselt, et
Shusodidukil korgusemddtmiseks vastuvoetud voimsus oleks alati minimaalne.

Rohuandurid (Pressure transducers) (2) — seadmed, mis muudavad rohu mootmised elektrisignaaliks.

Eelnevalt eraldatud (Previously separated) (0 1) — suvaliselt valitud protsessi kasutamine, mille eesmargiks on jilgitava
isotoobi kontsentratsiooni tdstmine.

Pohijuhtimine (Primary flight control) (7) — 6husdiduki stabiilsuse ja manoovrite juhtimine, kasutades
joudude/momentide tekitajaid, st aerodiinaamilisi juhtpindu voi tdukejou reaktsiooni (vektorjuhtimist).

Péhiline koostisosa (Principal element) (4) — 4. kategooria kohaselt on pohilise koostisosaga tegemist siis, kui selle
asendamisvairtus on iile 35 % sellise siisteemi koguvaartusest, mille koostisosa see on. Koostisosa véirtus on hind,
mida siisteemi valmistaja voi koostaja selle koostisosa eest maksab. Koguvddrtus on tavapirane rahvusvaheline
miitigihind, mille eest toimub miiitk mitteasjaomastele pooltele valmistamiskohas voi kaubasaadetise kinnitamisel.

Tootmine (Production) (GTN NTN koik) — kdik tootmisetapid, nagu naiteks: konstrueerimine, toote insenerlahendus,
valmistamine, integreerimine, montaaz, jirelevalve, katsetamine, kvaliteedi tagamine.

Tootmisvahendid (Production equipment) (1 9) — instrumendid, Sabloonid, rakised, tooriistatornid, valuvormid,
stantsid, kinnitusvahendid, joondamisseadmed, katseseadmed, muud masinad ning nende osad, mis on eraldi
konstrueeritud voi modifitseeritud arenduse vdi tootmise ithe vdi enama jirgu jaoks.

Tootmisseadmed (Production facilities) (9) — seadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud tarkvara, mis on
integreeritud arenduseks moeldud seadeldistesse voi iihte voi mitmesse tootmisjarku.

Programm (Programme) (2 6) — kaskude jada protsessi sooritamiseks elektronarvuti abil kas vahetult tdidetaval voi
tdidetavaks muundataval kujul.

Impulsi kokkusurumine (Pulse compression) (6) — radari signaalimpulsi kodeerimine ja to6tlemine pikaajalisest
lithiajaliseks, sdilitades korge impulsienergia eelised.

Impulsi kestus (Pulse duration) (6) — laseri impulsi kestus mdddetuna impulsi poollaiusena (FWHI) (st impulsi téislaius
tema tippintensiivsuse poolkdrgusel).

Hiidvilkelaser (Q-switched laser) (6) — laser, milles poordasustuses voi optilises resonaatoris salvestatud energia
kiiratakse salvestusele jirgnevalt impulsis.

Radari sagedusliikuvus (Radar frequency agility) (6) — mis tahes tehnika, mis muudab pooljuhuslikus jirjestuses radari
impulss-saatja kandesagedust impulsside voi impulsigruppide vahel vihemalt samavorra kui on impulsi ribalaius voi
rohkem.
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Radari hajaspekter (Radar spread spectrum) (6) — mis tahes modulatsioonitehnika, mis hajutab juhuslikku voi
pooljuhuslikku kodeerimisega suhteliselt kitsa sagedusribaga signaali energia oluliselt laiemale sagedusribale.

Reaalajaline ribalaius (Real time bandwidth) (3) — diinaamiliste signaalianaliisaatorite kdige laiem sageduspiirkond,
mille juures analiisaator on veel vdimeline tulemusi niitama vodi salvestama millu, pdhjustamata seejuures
sissetulevate andmete analiiiisi katkestusi. Enama kui tihe kanaliga analiisaatorite korral tuleb arvutustes kasutada
sellist kanalikonfiguratsiooni, mille puhul saavutatakse koige laiem reaalajaline ribalaius.

Reaalajas tootlemine (Real time processing) (24 67) — on andmetdotlus arvutisiisteemis, mis tagab ndéutava
teenindustaseme garanteeritud kosteajaga, sdltudes olemasolevatest vahenditest ja olenemata siisteemi koormusest,
kui see teenus on kdivitatud mingi vilise siindmuse poolt.

Nauetekohane (Required) (GTN 1-9) — kasutatuna koos sdnadega “tehnoloogia” voi “tarkvara”, tihendab iiksnes seda
tehnoloogia voi tarkvara osa, mis peab tagama kontrollitud toimimistaseme, néitajate voi funktsioonide saavutamise
voi laiendamise. Sellist nduetekohast tehnoloogiat voi tarkvara voivad omavahel jagada mitmed tooted.

Eraldusvdime (Resolution) (2) — mddteseadme viikseim inkrement; digitaalsetes mooteseadmetes viikseim védrtust
omav bitt (vt ANSI B-89.1.12).

Robot (Robot) (2 8) — manipulatsioonimehhanism, mis v6ib olla nii pideval rajal kui ka punktist punkti kulgev, voib
kasutada andureid ning millel on kdik jargmised omadused:

a. multifunktsionaalsus;

b. selle abil saab erinevate liikumiste kaudu kohale asetada voi suunata materjali, osi, tooriistu voi spetsiaalseid
seadmeid kolmemdodtmelises ruumis;

c. koosneb kolmest vdi enamast suletud voi avatud ahelaga servosecadmest, mille hulka voivad kuuluda ka
samm-mootorid; ja

d. on kasutaja-programmeeritav kas kasutades “Gpetamine/kordamine” meetodit voi elektronarvuti abil, mis voib
olla programmeeritav loogiline kontroller, st ilma mehaanilise vahelesegamiseta.

NB: Eespool esitatud definitsioon ei holma jargmisi seadmeid:

1. Manipulaatorid, mis on ainult kdsi- voi kaugjuhitavad;

2. Fikseeritud jdrjestusega manipulatsioonimehhanismid, mis on automaatselt litkuvad seadmed ning mis teostavad
mehaaniliselt programmeeritud litkumisi. Programm on mehaaniliselt piiratud asetatavate peatustega, nagu tapid ja
nukid. Liikumiste jarjekord ja radade ning nurkade valik ei ole varieeritav ega muudetav ei mehaaniliselt, elektrooniliselt
ega elektriliselt;

3. Mehaaniliselt juhitud muudetava jrjestusega manipulatsioonimehhanismid, mis on automaatselt litkuvad seadmed
ning teostavad mehaaniliselt kindlaid programmeeritud litkumisi. Programm on mehaaniliselt piiratud fikseeritud, kuid
reguleeritavate peatustega, nagu tapid ja nukid. Litkumiste jarjestus ning radade ja nurkade valik on varieeritav etteantud
programmi mallide siseselt. Uhe voi mitme lifkumistelje programmi mallide varieerimine vi muutmine (st tappide
muutmine voi nukkide iimberasetamine) on teostatav vaid mehaaniliste operatsioonide abil;

4. Muud kui servo-juhitud muutuva jarjestusega manipulatsioonimehhanismid mis on automaatselt litkuvad seadmed ning
mis teostavad fikseeritud mehaaniliselt programmeeritud liikumisi. Programm on varieeritav, kuid jarjestus toimub vaid
mehaaniliselt kinnitatud elektriliste kahendseadmete voi reguleeritavate peatustest saadavate kahendsignaalide pohjal;

5. Virnastamisseadmed, mis on defineeritud kui Descartesi koordinaatidega manipulatsiooniseadmed ning mis on
vertikaalselt asetatud laokastide virna integraalseks osaks ning on ette nahtud kastide sisu kdittesaamiseks voi

taastamiseks.

Rotatsioonpulverisatsioon (Rotary atomisation) (1) — protsess, mille kaigus tsentrifugaaljou mojul sulametallijuga voi
seisev sulametall pihustatakse mitte iile 500mikromeetrise libimooduga tilkadeks.

Eelketrus (Roving) (1) — ligikaudu paralleelsetest heidest (tavaliselt 12-120) koosnev kimp.

NB:  Heie on kogum monokiude (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.

Viskumine (Run out, out-of-true running) (2) — telje radiaalne nihe peavdlli ithe poorde jooksul, mdddetuna peavalli
teljega risti asetseval tasapinnal, uuritava poorleva sise- voi vilispinna punktis (vt ISO 230/1 1986, 16ik 5.61).

Mastaabitegur (Scale factor) (giiroskoop voi kiirendusmdotur) (7) — viljundi védrtuse muudu suhe sisendi vddrtuse
muutu, mida kavatsetakse modta. Mastaabiteguri vddrtus hinnatakse iildiselt sirge tdusust, mis saadakse sisend- ja
viljundvddrtusi vdhimruutude meetodiga sobitades, muutes tsiikliliselt sisendvaartusi iile kogu sisendvairtuste
piirkonna.

Seadumisaeg (Settling time) (3) — aeg, mis kulub muundaja suvalise kahe nivoo vahel timberliilitamise korral, et
viljund saavutaks poolebitilise tipsusega 1dppvaartuse.

SHPL (Super high power laser) — iilivdimas laser.
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Signaalianaliisaatorid (Signal analysers) (3) — seadmed, mis on vdimelised mo6tma ja nditama mitmesageduslike
signaalide ithesageduslike komponentide pdhiomadusi.

Signaalitootlus (Signal processing) (3 4 5 6) — viljastpoolt tulnud infot kandvate signaalide to6tlemine selliste
algoritmidega nagu ajaline kokkusurumine, filtreerimine, viljacraldamine, viljavalimine, korrelatsioon,
domeenidevaheline konvolutsioon voi teisendused (nt Fourier’ kiirteisendus voi Walshi teisendus).

Tarkvara (Software) (GSN koik) — tihest vdi mitmest programmist voi mikroprogrammist koosnev kogum, mis on
paigutatud mis tahes kittesaadavale viljundmeediale.

NB:  Mikroprogramm on elementaarsete kiskude jada, mida sdilitatakse erilises maluseadmes ja mille tditmise kdivitab tema
viitekdsu saabumine kasuregistrisse.

Lahtekood (voi lihtekeel) (Source code or language) (4 5 6 7 9) — ithe vdi mitme protsessi otstarbekohane avaldis, mida
voib programmeerimissiisteemi abil viia masinas tdidetavale kujule (objektkood (vdi objektkeel)).

Kosmoseaparaat (Spacecraft) (7 9) — aktiiv- ja passiivsatelliidid ja kosmosesondid.

Kosmosekindel (Space qualified) (3 6) — kasutatakse toodete puhul, mis on konstrueeritud, valmistatud ja katsetatud
nii, et need vastavad satelliitide v3i suurtes korgustes kasutatavate lennusiisteemide, mis tootavad 100 km kdrgusel
voi kdrgemal, viljasaatmise ja paigutamise suhtes kehtivatele erilistele elektri-, mehhaanika- voi keskkonnanduetele.

Lohustuv erimaterjal (Special fissile material) (0) — plutoonium-239, uraan-233, uraaniisotoobi U-235 voi U-233
suhtes rikastatud uraan ja koiki eelnimetatuid sisaldavad materjalid.

Erimoodul (Specific modulus) (0 1) — Youngi moodul paskalites, vastavalt N/m? jagatud erikaaluga N/m?> m&ddetuna
temperatuuril (296+ 2) K (23 2) °C), (50¢ 5) % suhtelise niiskuse juures.

Eritombetugevus (Specific tensile strength) (0 1) — maksimaalne tdmbetugevus paskalites, vastavalt N/m? jagatud
erikaaluga N/m’> méddetuna temperatuuril 296+ 2) K ((23+ 2) °C), (50+ 5) % suhtelise niiskuse juures.

Lamepulbri tootmine sulametallist (Splat Quenching) (1) — sulametalli joa kiire tahkestamise protsess joa pdrkumisel
jahutatud plokkide vastu, mille tulemusena moodustuvad helbed.

NB:  Kiire tahkestamine sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 K/s.

Hajaspekter (Spread spectrum) (5) — tehnika, milles suhteliselt kitsaribalise sidekanali energia on levitatud ile palju
laiema energiaspektri.

Hajaspektriga radar (Spread spectrum radar) (6) — vt “Radari hajaspekter”.

Stabiilsus (Stability) (7) — teatava parameetri variatsiooni standardhilve (1 sigma) oma kalibreeritud véirtusest, mis
on moddetud muutumatu temperatuuri tingimustes. Seda voib viljendada aja funktsioonina.

Keemiarelvade konventsiooniga (mitte) ithinenud riigid (States (not) Party to the Chemical Weapon Convention) (1) —
riigid, kelle suhtes keemiarelvade viljatootamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise konventsioon on/ei
ole joustunud (vt www.opcw.org).

Programmeeritav (Stored programme controlled) (2 3 5) — juhitud elektroonilises maluseadmes salvestatud kaskudega,
mida protsessor voib tiita, et suunata kindlaksmaaratud funktsioonide sooritamist.

NB:  Seadmed voivad olla programmeeritavad nii seadmesisese kui ka seadmevilise elektroonilise mdluseadme korral.

Pohimik (Substrate) (3) — alusmaterjali kiht koos iithendusradadega voi ilma, mille peale voi sisse vdib paigutada
diskreetkomponente voi integraalliilitusi.

NB 1: Diskreetkomponent: eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma vilisiihendused.

NB 2:  Vooluahela element: vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

Substraattoorikud (Substrate blanks) (6) — monoliitsed ithendid, mille suurus on sobiv selliste optiliste elementide
tootmiseks nagu peeglid voi optilised aknad.

Toksiini alariihm (Sub-unit of toxin) (1) — struktuurselt ja funktsionaalselt kogu toksiini diskreetkomponent.

Supersulamid (Superalloys) (2 9) — nikli-, koobalti- vdi rauapdhised sulamid, mis on tugevamad kui mis tahes AISI 300
seeria sulamid temperatuuridel tile 922 K (649 °C) ja rasketes keskkonna- ja to6tingimustes.

Ulijuhtivad materjalid (Superconductive) (1 3 6 8) — materjalid, niiteks metallid, sulamid voi ithendid, mis vaivad
kaotada taielikult oma elektritakistuse, st voivad omandada Iopmatult suure elektrijuhtivuse ning kanda iile viga suuri
elektrivoole ilma Joule’i soojenemiseta.

NB:  Aine iilijuhtivat olekut isecloomustavad individuaalselt kriitiline temperatuur, kriitiline magnetvali, mis sdltub
temperatuurist, ning kriitiline voolutihedus, mis s6ltub nii temperatuurist kui ka magnetviljast.
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Ulivdimas laser (Super High Power Laser) (SHPL) (6) — laser, mille viljundenergia impulsis (tervikuna v&i osana sellest)
tiletab 1 kJ 50 ms jooksul voi mille keskmine voi pidevlaine (CW) voimsus iiletab 20 kW.

Uliplastne vormimine (Superplastic forming) (1 2) — kuumvormimisprotsess, mille kiigus saavutatakse metallidel,
millistel toatemperatuuril tavalisel venitamiskatsel on katkemispunktis vdike suhteline pikenemine (vihem kui 20 %),
kuumutamist kasutades vahemalt kahekordne suhtelise pikenemise kasv.

Siimmeetriline algoritm (Symmetric algorithm) (5) — kriiptograafiline algoritm, mis kasutab nii kriipteerimise kui ka
dekriipteerimise puhul tthesugust votit.

NB:  Siimmeetriliste algoritmide tavakasutuseks on andmete konfidentsiaalsuse tagamine.

Marsruudid (System track) (6) — toodeldud, korreleeritud (radari sihtmargi ja lennu plaanijirgse asukoha andmed) ning
virskendatud dhusoéiduki asukoha raport, mis on lennujuhtimiskeskuse lennujuhtidele kittesaadav.

Siistoolsed maatriksarvutid (Systolic array computer) (4) — arvutid, milles kasutaja vdib diinaamiliselt ohjata andmete
voogu ja muutumist loogikalilituste tasemel.

Lint (Tape) (1) — materjal, mis on valmistatud pdimitud voi ithesuunalistest monokiududest, heidest, eelketrusest,
koisikutest voi longadest jm, tavaliselt vaiguga impregneeritud.

NB:  Heie on kogum monokiude (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.

Tehnoloogia (Technology) (GTN NTN koik) — spetsiifiline teave, mis on ette nahtud kaupade arendamiseks, tootmiseks
voi kasutamiseks. See teave esineb tehnilise informatsiooni voi tehnilise abi kujul.

NB 1: Tehniline abi voib esineda juhiste, oskuste, véljadppe, tidalaste teadmiste ja konsultatsiooniteenuste vormis ning voib
sisaldada ka tehniliste andmete edastamist.

NB 2:  Tehnilised andmed voivad esineda tehniliste jooniste, plaanide, diagrammide, mudelite, valemite, tabelite,
insener-tehniliste projektide ja spetsifikatsioonide, kdsiraamatute ja juhiste kujul kas kirjalikult voi muudele
andmekandjatele voi seadmetele nagu nditeks magnetkettad, helilindid, piisimdlud, salvestatuna.

Kolmemdootmeline vektorkiirus (Three dimensional Vector Rate) (4) — iihes sekundis tekitatud vektorite arv, millel on
10pikselilised polijjoonsed 1dikusproovitud ja juhuslikult orienteeritud vektorid ning millel on téisarvulised voi
ujuvkoma X-Y-Z koordinaatide véirtused (itkskdik missugune annab maksimaalse kiiruse).

Kallutatav spindel (Tilting spindle) (2) — tdoriista hoidev spindel, mis muudab masintootlemisprotsessi kdigus oma
kesktelje po6rdenurka mis tahes muu telje suhtes.

Ajakonstant (Time constant) (6) — aeg, mis kulub valgusmojustuse andmisest 1-1/e-kordseks voolutugevuse kasvuks
tema loppvairtusest (st 63 %ni 1dppvairtusest).

Aegmoduleeritud ultralairiba (Time-modulated ultra-wideband) — tehnika, mille kdigus viga lithikesi, ajaliselt tapselt
kontrollitud raadiosageduslikke impulsse moduleeritakse vastavuses tilekantavate andmetega, nihutades impulsi
asukohta (nn impulsi asukohamodulatsioon — Pulse Position Modulation, PPM), ning raadiosageduslikud impulsid
kanalistatakse voi skrambleeritakse vastavalt pseudojuhusliku miiraga impulsi asukohamodulatsiooni abil ja antakse
edasi ning voetakse vastu otse impulsside kujul, kasutamata kandesagedusi, mistottu iile ultralaia sagedusvahemiku
on vdimsustihedus erakordselt madal. Seda tehnikat kutsutakse ka impulssraadioks.

Tdielikult automatiseeritud lennujuhtimine (Total control of flight) (7) — ohusoidukite seisundi muutujate ja
lennutrajektoori automatiseeritud kontroll, et tagada tilesande eesmarkide saavutamine vastavalt reaalajas muutunud
eesmirkidele, ohtudele vai teistele dhusodidukitele.

Tdielik digitaalne edastuskiirus (Total digital transfer rate) (5) — ajaithikus digitaalse andmeedastussiisteemi vastavate
seadmete vahel lifkuvate bittide arv, kaasa arvatud reakodeerimisbitid, talitusbitid jne.

NB: Vt ka “digitaalne edastuskiirus”.
Kaisik (Tow) (1) — kogum monokiude, mis on tavaliselt ligikaudu paralleelsed.

Toksiinid (Toxins) (1 2) — toksiinid, mis esinevad sihilikult isoleeritud preparaatide voi segudena, olenemata
tootmisviisist, valja arvatud toksiinid, mis esinevad seclliste teiste materjalide nagu patoloogiliste niidiste,
pollukultuuride, toiduainete voi mikroorganismide kiilvivarude saasteainetena.

Siirdelaser (Transfer laser) (6) — laser, milles laseri aktiivaine osakesi ergastatakse mitteaktiivaine aatomite voi
molekulide porkumisel aktiivaine aatomite voi molekulidega iilekantud energia abil.

Timmitav (Tunable) (6) — laseri vdime tekitada pidevat viljundvoimsust igal sagedusel iile paljude lasersiirete
piirkonna. Laserit, mis vdimaldab saada diskreetseid lainepikkusi iihel lasersiirdel, ei loeta timmitavaks.
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Uraaniisotoobi U235 voi U233 suhtes rikastatud uraan (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) — uraan, mis
sisaldab uraaniisotoopi U235 voi U233 voi molemat nimetatud uraaniisotoopi sellisel hulgal, et nende isotoopide
summaarse koguse suhe isotoobi 238 kogusesse on suurem kui looduslikult esinev isotoopide 235 ja 238 suhe
(0,72 %).

Kasutamine (Use) (GTN NTN koik) — toimimine, paigaldus (sh kohapealne paigaldus), hooldus (kontroll), remont,
kapitaalremont ja renoveerimine.

Kasutajal juurdepddsetav programmeeritavus (User-accessible programmability) (4 5 6) — omadus, mis lubab kasutajal
sisestada, modifitseerida voi asendada programme teisiti kui:

a. muutes fiiiisiliselt lilitusskeemi voi ithendusi; voi
b. talitlusviiside sittimine, kaasa arvatud parameetrite sisestuse abil.

Vaktsiin (Vaccine) (1) — ravimvormis olev ravim, millel on valmistaja- voi kasutajariigi reguleerivate asutuste antud
litsents voi miitigiluba voi kliiniliste uuringutega seotud luba ja mis on mdeldud nende inimeste voi loomade
immunoloogilise kaitsesiisteemi tohustamiseks haiguste drahoidmise eesmargil, kellele seda manustatakse.

Vaakumpulverisatsioon (Vacuum atomisation) (1) — protsess, mille kdigus vaakumisse suunatud sula metallisulamijuga
pihustub seal lahustunud gaasi kiirel paisumisel piiskadeks, mille 1dbimo6t on 500 mikromeetrit ja vihem.

Muudetava tiivageomeetriaga aerodiinaamilised pinnad (Variable geometry airfoils) (7) — kandepinna tagumisel serval
tagatiibade ja trimmerite voi esiserval eestiibade voi kallutatava nina langetamise kasutamine, mille asendit saab lennu
ajal juhtida.

Long (Yarn) (1) — kimp keerutatud heiet.

NB:  Heie on kogum monokiude (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.
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KAESOLEVAS LISAS KASUTATUD AKRONUUMID JA LUHENDID

Defineeritud terminina akroniitimi voi lithendi leiab ka pealkirja alt “Kédesolevas lisas kasutatud mdisted”.

Akroniiiim voi

liihend Tahendus

ABEC Annular Bearing Engineers Committee (rull-laagritootjate thendus)

AGMA American Gear Manufacturers’ Association (Ameerika ajamitootjate iihendus)

AHRS attitude and heading reference systems (suuna ja positsiooni mairamise siisteemid)

AISI American Iron and Steel Institute (Ameerika Raua ja Terase Instituut)

ALU arithmetic logic unit (aritmeetika-loogikaseade)

ANSI American National Standards Institute (Ameerika Riiklik Standardiinstituut)

ASTM The American Society for Testing and Materials (USA Materjalide Katsetamise Uhing)

ATC air traffic control (lennujuhtimine)

AVLIS atomic vapour laser isotope separation (atomaarse gaasi isotoopiline laser-eraldus)

CAD computer-aided-design (raalprojekteerimine)

CAS Chemical Abstracts Service (keemiaalane referaatteenindus)

ccrrr International Telegraph and Telephone Consultative Committee (Rahvusvaheline Telegraafi ja Telefoni
Konsultatiivkomitee)

CDU control and display unit (juhtimis- ja kuvarmoodul)

CEP circular error probable (tdendolise vea ring)

CNTD controlled nucleation thermal deposition (kontrollitud idustamisega termiline sadestamine)

CRISLA chemical reaction by isotope selective laser activation (laseraktiveeritud keemiline reaktsioon)

CVD chemical vapour deposition (keemiline aurustamine-sadestamine)

W chemical warfare (keemiasdda)

CW (for lasers) | continuous wave (pidevlaine)

DME distance measuring equipment (kaugusmdodtur)

DS directionally solidified (suunatult tahkestatud)

EB-PVD electron beam physical vapour deposition (elektronkiire abil toimuv fuiisikaline aurustamine-
sadestamine)

EBU European Broadcasting Union (Euroopa Ringhéilinguliit)

ECM electro-chemical machining (elektrokeemiline t66tlus)

ECR electron cyclotron resonance (elektrontsiiklotronresonants)

EDM electrical discharge machines (elektroerosioontdétlus)

EEPROMS electrically erasable programmable read only memory (programmeeritav elekterkustutusega piisimilu)

EIA Electronic Industries Association (Elektroonikatodstuste Uhendus)

EMC electromagnetic compatibility (elektromagnetiline tthilduvus)

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut)

FFT Fast Fourier Transform (Fourier’ kiirteisendus)

GLONASS global navigation satellite system (globaalne sateliitnavigatsioonisiisteem)

GPS global positioning system (globaalne positsioneerimissiisteem)

HBT hetero-bipolar transistors (hetero-bipolaarsed transistorid)




02/13. kd Euroopa Liidu Teataja 45

Akr(l)i?}i;i;rg voi Tahendus

HDDR high density digital recording (korglahutuslik digitaalsalvestus)

HEMT high electron mobility transistors (clektronide korgliikuvusega transistor)

ICAO International Civil Aviation Organisation (Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon)

IEC International Electro-technical Commission (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon)

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut)

IFOV instantaneous-field-of-view (hetkeline vaatevili)

ILS instrument landing system (instrumentaalmaandumissiisteem)

IRIG inter-range instrumentation group (salvestusmeetodite normeerimise komisjon)

ISAR inverse synthetic aperture radar (inverteeritud siinteesapertuuriga radar)

1SO International Organisation for Standardisation (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon)

ITU International Telecommunication Union (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit)

JIs Japanese Industrial Standard (Jaapani to6stusstandard)

JT Joule-Thomson

LIDAR light detection and ranging (laserlokaator)

LRU line replaceable unit (liini vahetatav moodul)

MAC message authentication code (sdnumi autentimiskood)

Mach ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach) (eseme kiiruse suhe heli kiirusesse samas
keskkonnas (Ernst Machi jdrgi))

MLIS molecular laser isotopic separation (molekulide laserergastusel pohinev eraldamine)

MLS microwave landing systems (mikrolainemaandumissiisteemid)

MOCVD metal organic chemical vapour deposition (keemiline aurustamine-sadestamine metallorgaanilistest
ithenditest)

MRI magnetic resonance imaging (magnetresonantskuvamine)

MTBF mean-time-between-failures (keskmine tdrketusvaltus)

Mtops million theoretical operations per second (miljon teoreetilist operatsiooni sekundis)

MTTF mean-time-to-failure (keskmine kasutusaeg tdrkeni)

NBC Nuclear, Biological and Chemical (tuuma-, bioloogiline ja keemiline ehk massihivitus-)

NDT non-destructive test (mittepurustav katsetus)

PAR precision approach radar (tippislahenemisradar)

PIN personal identification number (isikunumber, PIN-kood)

ppm parts per million (miljondikosa)

PSD power spectral density (vdimsuse spektraaltihedus)

QAM quadrature-amplitude-modulation (kvadratuurne amplituudmodulatsioon)

RF radio frequency (raadiosagedus)
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SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association (Edendatud Komposiitmaterjalide Tarnijate
Assotsiatsioon)

SAR synthetic aperture radar (siinteesapertuuriga radar)

SC single crystal (monokristall)

SLAR sidelooking airborne radar (Shusdiduki pardal killgvaateradar)

SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers (Filmi- ja Televisiooniinseneride Uhing)

SRA shop replaceable assembly (to6kojas vahetatav agregaat)

SRAM static random access memory (staatiline muutmalu)

SRM SACMA Recommended Methods (SACMA soovitatavad meetodid)

SSB single sideband (ithe kiilgribaga)

SSR secondary surveillance radar (sekundaarseireradar)

TCSEC trusted computer system evaluation criteria (Ameerika arvutisiisteemide informatsiooniturvalisuse hin-
damisnorm)

TIR total indicated reading (kogu tulemus)

uv ultraviolet

UTS ultimate tensile strength (tdmbetugevus)

VOR very high frequency omni-directional range (iilikdrgsageduslik ringsuunaline raadiomajakas)

YAG yttrium/aluminum garnet (iitrium/alumiiniumgranaat)
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0-KATEGOORIA

TUUMAMATERJALID, RAJATISED JA SEADMED



Euroopa Liidu Teataja 02/13. kd

0A Siisteemid, seadmed ja komponendid
0A001 Tuumareaktorid ja spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud voi valmistatud seadmed ja komponendid:

a. Tuumareaktorid, mis on voimelised kdigus hoidma kontrollitavat isekulgevat tuumade I6hastumise
ahelreaktsiooni;

b. Metallanumad voi nende olulised osad, spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud hoidma
tuumareaktori siidamikku, kaasa arvatud reaktorianuma kaas reaktori surveanuma jaoks;

¢. Manipuleeritavad seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud tuumakiituse
tuumareaktorisse sisseviimiseks voi sealt eemaldamiseks;

d. Reaktori kontrollvardad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud tuumareaktoris toimuva
tuuma Iohustumise protsessi kontrollimiseks, nende toetus- ja riputustarindid, varraste ajamid ning
varraste juhiktorud;

e. Reaktori survetorud, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud sisaldama tuumareaktoris
kiituseelemente ja primaarjahutit t66r6hul iile 5,1 MPa;

f.  Tsirkooniumist ja selle sulamitest valmistatud torud voi torusdlmed, milles hafniumi ja tsirkooniumi
suhe kaalu jirgi on viiksem kui 1:500 ja mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks
tuumareaktorites;

g. Jahuti pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud primaarjahuti tsirkulatsiooni
tekitamiseks tuumareaktoris;

h. Tuumareaktori siscosad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks
tuumareaktoris, sealhulgas siidamiku kandetarindid, kiitusekanalid, soojusekraanid, deflektorid,
siidamiku restplaadid ja hajutiplaadid.

Markus:  Reaktori siseosad punktis 0A001.h tihendavad kdiki olulisi struktuure reaktorianumas, millel on iiks
voi enam iilesannet, nagu siidamiku toestamine, kiituse asetuse sdilitamine, primaarjahuti voolu
suunamine, reaktorianuma kiirgusvarje ning siidamikusiseste seadmete juhtimine.

i. Soojusvahetid (aurugeneraatorid), mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks
tuumareaktori primaarjahutusringis;

j.  Neutronite detekteerimis- ja modteriistad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud
neutronvoo taseme kindlaksméddramiseks tuumareaktori siidamikus.
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0B001

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Isotoopide eraldustehased loodusliku uraani isotoopide, vaesestatud uraani isotoopide ja 16hustuvate
erimaterjalide isotoopide eraldamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud
seadmed ja komponendid:

a. Tehased, mis on spetsiaalselt kavandatud loodusliku uraani isotoopide, vaesestatud uraani isotoopide,
I6hustuvate erimaterjalide isotoopide eraldamiseks jargnevalt:

1. Gaastsentrifugaaleraldustehas;

2. Gaasdifusiooneraldustehas;

3. Aerodiinaamiline eraldustehas;

4. Keemilise vahetusprotsessiga eraldustehas;

5. loonvahetuseraldustehas;

6. Atomaarse gaasi isotoopide lasereraldustehas (AVLIS);
7. Molekulaarne isotoopide lasereraldustehas (MLIS);

8. Plasmaeraldustehas;

9. Elektromagnetiline eraldustehas;

b. Gaasitsentrifuugid, komplektid ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud
gaasilise tsentrifugaaleraldusprotsessi jaoks, nagu:

Mirkus:  Punktis 0BOO1.b tahendab “kdrge tugevus/tihedussuhtega materjal” jargmist:
a. martensiitvanandatud teras, mille tombetugevus on 2 050 MPa vdi rohkem;
b. alumiiniumisulamid, mille tombetugevus on 460 MPa v3i rohkem; voi

c. kiud voi kiuline materjal, mille erimoodul on suurem kui 3,18x10° m ning mille
eritombetugevus on suurem kui 76,2x10° m;

1. Gaasitsentrifuugid;
2. Terviklikud rootorsdlmed;

3. Korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud rootori torusilindrid seinapaksusega
12 mm voi vihem ja diameetriga 75-400 mm;

4. Korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud rongad voi 166tsad seinapaksusega 3 mm
voi vihem ja diameetriga 75-400 mm, mis on mdeldud rootortoru kohalikuks toetamiseks voi
mitme sellise ithendamiseks;

5. Korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud ja rootortoru sisse paigaldamiseks
mdeldud tdkestid diameetriga 75-400 mm;

6. Korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud ja rootortoru otstele mdeldud iilemised
ja alumised korgid diameetriga 75-400 mm;

7. Magnetilised ripplaagrid, milles rongasmagnet holjub UF, vastupidavatest materjalidest
valmistatud {imbrises, sisaldades summutavat keskkonda ja omades magnetilist sidestust
magnetpooluse voi teise, rootori iilemisele kaanele sobitatud magnetiga;

8. Spetsiaalselt valmistatud laagrid, mis sisaldavad poolkerakujulisi vastaslaagreid (pivot-cup) ning on
monteeritud summutile;

9. Molekulaarpumbad, mis koosnevad silindritest, millel on sisse freesitud voi pressitud spiraalsed
sooned ning puuritud augud;

10. Rongakujulised mootori staatorid mitmefaasiliste vahelduvvoolu hiisterees- (voi reluktants-)
mootorite stinkroonseks tooks vaakumis sagedusvahemikus 600-2 000 Hz ja vdimsuse
vahemikus 50-1 000 VA;
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b.

C.

(jatkub)

11.

12.

13.

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud gaasitsentrifuugi
rootortoru agregaadi korpus/vastuvdtja, mis koosneb jdigast silindrist seinapaksusega kuni 30 mm
ja on tipselt toodeldud otstega;

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kulbid, mis
koosnevad kuni 12 mm sisediameetriga torudest ja on ette ndhtud UF, gaasi eraldamiseks
tsentrifuugrootortorust Pitot toru meetodil;

Gaasi tsentrifuugrikastamise mootorite staatorite toiteks spetsiaalselt projekteeritud voi
valmistatud sagedusmuundurid (konverterid voi inverterid) ja nende spetsiaalselt konstrueeritud
osad, millel on kdik jargmised tunnused:

a. Mitmefaasiline véljund 600-2 000 Hz;

b. Sageduse stabiilsus on parem kui 0,1 %;

¢. Harmoonmoonutused on alla 2 %; ja

d. Efektiivsus on iile 80 %;

Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud gaasilise
difusiooneraldusprotsessi jaoks:

1.

Gaasilise difusiooni tokked, mis on valmistatud UF korrosioonile vastupidavast poorsest metallist,
poliimeerist voi keraamikast, pooride suurusega 10-100 nm, paksusega 5 mm vdi vihem ja
torukujulised diameetriga 25 mm voi vihem;

UF; korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud gaasi difuusori
korpused;

Kompressorid (sundtoitega, tsentrifugaalse ja teljesihilise vooluga) vdi gaasipuhurid imivdimsusega
1 m?/min vdi rohkem ja viljundrdhuga kuni 666,7 kPa ning mis on valmistatud UF korrosioonile
vastupidavatest materjalidest vdi nendega kaitstud;

Punktis 0B001.c.3 nimetatud poorleva volli tihendid kompressoritele ja puhuritele, mille
kavandatud puhvergaasi sisselekke kiirus on viiksem kui 1 000 cm?/min;

Soojusvahetid, mis on valmistatud alumiiniumist, vasest, niklist voi sulamitest, mis sisaldavad
rohkem kui 60 massiprotsenti niklit, voi nende metallide kombinatsioonidest kattetorudena, mis
on kavandatud tooks alardhul sellise lekkekiirusega, mis piirab réhutdusu viiksemaks kui 10 Pa
tunnis, rohuerinevusel 100 kPa;

UF; korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud 165tsklapid
diameetriga 40-1 500 mm;

Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud aerodiinaamilise
eraldusprotsessi jaoks:

1.

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest eraldusdiiiisid, mis koosnevad pilukujulistest
kumeratest kanalitest koverusraadiusega alla 1 mm, millel on diiiisi sees eralduslaba diiiisist
labivoolava gaasi jaotamiseks kaheks vooks;

UF; korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud tangentsiaalse
sissevooluga juhitavad silindrilised voi koonilised torud (turbulentstorud) diameetriga 0,5-4 cm
ning pikkuse-diameetri suhtega 20:1 voi vihem, mis on {the vdi mitme tangentsiaalse
sissevooluavaga;

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kompressorid
(sundtoitega, tsentrifugaalse ja teljesihilise vooluga) v&i gaasipuhurid imivdimsusega 2 m’/min voi
enam ja poorleva volli tihendid nende jaoks;

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud soojusvahetid;

UF korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud aerodiinaamilise
eralduselemendi korpused turbulentstorude vdi eraldusdiitiside jaoks;

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud vodi nendega kaitstud 166tsklapid
diameetriga 40-1 500 mm;

Protsessisiisteemid UF eraldamiseks kandevgaasist (vesinik voi heelium) UF, sisaldusega kuni 1
miljondikosa vdi vahem, kaasa arvatud:

a. Kriiogeensed soojusvahetid ja kriioseparaatorid, mis taluvad - 120 °C (153 K) vdi madalamat
temperatuuri;
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d.

€.

7.

(jatkub)
b. Kriiogeensed jahutusseadmed, mis taluvad - 120 °C (153 K) v6i madalamat tempeatuuri;
¢. Eraldusdiiiisi- voi turbulentstoruseadmed UF eraldamiseks kandevgaasist;

d. UF, kiillmloksud, mis taluvad 253 K (- 20 °C) v6i madalamat temperatuuri;

Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud keemilisel vahetusel

pohineva eraldusprotsessi jaoks:

Kontsentreeritud soolhappele vastupidavad kiirvahetuse vedelik-vedelik impulsskolonnid iihel
astmel viibimisajaga 30 s voi vahem (valmistatud v6i vooderdatud sobivate plastmaterjalidega, nt
fluorostisivesinikpoliimeerid voi klaas);

Kontsentreeritud soolhappele vastupidavad kiirvahetuse vedelik-vedelik tsentrifugaalsed
kontaktorid toolava resideerimisajaga 30 s voi vihem (valmistatud voi vooderdatud sobivate
plastmaterjalidega, nt fluorosiisivesinikpoliimeerid voi klaas);

Kontsentreeritud soolhappe lahusele vastupidavad elektrokeemilise reduktsiooni kambrid uraani
taandamiseks ithest valentsolekust teise;

Sobivatest ~materjalidest (nt  klaas, fluorosiisivesinikpoliimeerid,  poliifeniitilsulfaat,
poliieetersulfoon ja vaiguga immutatud grafiit) valmistatud voi nendega kaitstud elektrokeemilise
reduktsiooni kambrite etteandmise seadmed U™ vdtmiseks orgaanilisest voost ja nende
protsessivooga kontaktis olevad osad;

Etteannet ettevalmistavad siisteemid korge puhtusega uraankloriidlahuse valmistamiseks, mis
koosnevad lahustamise, lahusti eraldamise ja/vdi ioonvahetuse seadmetest lahuse puhastamiseks,
ja elektroliiiitilised rakud U*® v&i U"* taandamiseks U*’ks;

Uraani oksiideerimissiisteemid U*? oksiideerimiseks U**;

Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud ioonvahetusega

eraldusprotsessi jaoks:

Kiirelt reageerivad ioonvahetusvaigud, membraanikujulised voi poorsed makrovorgustikuga
vaigud, milles aktiivsed keemilised vahetusrithmad piirduvad mitteaktiivse poorse tugistruktuuri
pinnakattega ning teised komposiitstruktuurid mis tahes sobival kujul, kaasa arvatud osakesed voi
kiud diameetriga 0,2 mm vdi vidhem, vastupidavad kontsentreeritud soolhappele ning
projekteeritud omama viiksemat vahetuskiiruse poolaega kui 10 sekundit ja on toovoimelised
temperatuuride vahemikus 100-200 °C (373-473 K);

Kontsentreeritud soolhappele vastupidavatest materjalidest (nt titaan voi fluorosiisinikplast)
valmistatud voi nendega kaitstud ja temperatuuride vahemikus 373-473 K (100-200 °C) ning
rohul iile 0,7 MPa toovoimelised (silindrilised) ioonvahetuskolonnid, mille diameeter on iile
1 000 mmy;

loonvahetuse tagasijooksu siisteemid (keemilised voi elektrokeemilised oksiidatsioon- voi
reduktsioonsiisteemid) ioonvahetuse rikastuskaskaadides kasutatavate keemilise redutseerimise
voi oksiideerumise toimeainete regenereerimiseks;

Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud atomaarse gaasi
isotoopide lasereraldusprotsessi (AVLIS) jaoks, nagu:

Uraani aurustamissiisteemides kasutamiseks moeldud suure voimsusega riba voi skaneerivad
elektronkiirte kahurid viljastatava voimsusega iile 2,5 kW/cm;

Sulauraani voi uraanisulamite kasitlemiseks sobivad sulauraani kuumusele ja korrosioonile
vastupidavatest materjalidest kiitlemissiisteemid, mis koosnevad sobivatest korrosiooni- ja
kuumakindlatest voi nendega kaitstud materjalidest (nt tantaal, titriumiga kactud grafiit, grafiit, mis
on kaetud teiste haruldaste muldmetallide oksiididega voi nende segudega) valmistatud tiiglitest
ning tiiglite jahutusseadmetest;

NB: VT KA PUNKTI 2A225.

Uraani korrosioonile vastupidavatest materjalidest (nt itriumiga kactud grafiit voi tantaal)
valmistatud vdi nendega vooderdatud saaduse ja jadtmete kogumissiisteemid;
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4.

Uraani auru allika, elektronkiirte kahuri ning saaduse- ja jadtmekogujate jaoks ettenihtud
eraldusmoodulite korpused (silindrilised voi tdisnurksed anumad);

Pikemate ajavahemike jooksul tootamiseks moeldud spektri sagedusstabilisaatoriga laserid voi
lasersiisteemid uraani isotoopide eraldamiseks;

NB: VT KA PUNKTE 6A005 JA 6A205.

h. Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vo6i valmistatud isotoopide
molekulaarseks lasereraldamiseks (MLIS) voi isotoopselektiivselt laseraktiveeritud keemiliseks
reaktsiooni (CRISLA) jaoks, jargmiselt:

1.

UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud iilehelikiirusliku paisumise diiiisid UF
ja kandevgaasi segude jahutamiseks temperatuurini - 123 °C (150 K) voi alla selle;

UF;/UF,4 korrosioonile vastupidavatest materjalidest uraanpentafluoriidi (UF;) saaduse kogujad,
mis sisaldavad filtrit, porke- voi tsiiklon-tiitipi kogujaid voi nende kombinatsioone;

UF korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kompressorid ja
nende jaoks ettendhtud poorlevate vollide tihendid;

Seadmed UF; (tahke) fluoreerimiseks UF ks (gaasiline);
Protsessisiisteemid UF eraldamiseks kandevgaasist (nt limmastik voi argoon), kaasa arvatud:

a. Kriiogeensed soojusvahetid ja kriioseparaatorid, mis taluvad - 120 °C (153 K) vdi madalamat
temperatuuri;

b. Kriiogeensed jahutusseadmed, mis taluvad - 120 °C (153 K) voi madalamat temperatuuri;
c. UF killmloksud, mis taluvad - 20 °C (253 K) vdi madalamat temperatuuri;

Pikemate ajavahemike jooksul tootamiseks mdeldud spektri sagedusstabilisaatoriga laserid voi
lasersiisteemid uraani isotoopide eraldamiseks;

NB: VT KA PUNKTE 6A005 JA 6A205.

i. Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud plasmaeraldusprotsessi
jaoks:

1.

Ule 30 GHz viljundsagedusega ja ile 50 kW keskmise viljundvoimsusega voimsad
mikrolaineallikad ja antennid ioonide tekitamiseks ja kiirendamiseks;

Ule 40 kW keskmist voimsust kisitleda vdimaldavad raadiosageduslikud ioonergastuse poolid iile
100 kHz sagedustele;

Uraaniplasma genereerimissiisteemid;

Sulametalli kiitlemissiisteemid sulauraani v&i uraanisulamite kiitlemiseks, mis koosnevad
sobivatest korrosiooni- ja kuumakindlatest voi nendega kaitstud materjalidest (nt tantaal,
titriumiga kaetud grafiit, grafiit, mis on kaetud teiste haruldaste muldmetallide oksiididega voi
nende segudega) valmistatud tiiglitest ning tiiglite jahutusseadmetest;

NB: VT KA PUNKTI 2A225.

Kuumusele ja uraaniaurude korrosioonile vastupidavatest materjalidest (nt iitriumiga kaetud grafiit
voi tantaal) valmistatud voi nendega kaitstud saaduse- ja jadtmekogujad;

Sobivast mittemagnetilisest materjalist (nt roostevaba teras) valmistatud eraldusmoodulite
korpused (silindrilised) uraaniplasma allika, raadiosagedusliku ergutuspooli ning saaduse- ja
jaatmekoguja jaoks;

j. Seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud elektromagnetilise
eraldusprotsessi jaoks:

1.

Sobivatest mittemagnetilistest materjalidest (nt grafiit, roostevaba teras voi vask) valmistatud
iiksikud voi kombineeritud iooniallikad, mis koosnevad auruallikatest, ionisaatorist ja kiirte
kiirendist ning mis on voimelised tekitama ioonkiire koguvooluga 50 mA vdi enam;
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0B0OO1

0B002

0B003

j. (jatkub)
2. Sobivast mittemagnetilisest materjalist (nt grafiit vdi roostevaba teras) valmistatud, kahest voi
enamast pilust ja kogumistaskust koosnevad ioonkollektori plaadid rikastatud voi vaesestatud

uraani ioonkiirte kogumiseks;

3. Mittemagnetilistest materjalidest (nt roostevaba teras) valmistatud vaakumkorpused uraani
elektromagnetilistele separaatoritele, mis on kavandatud tooks réhul 0,1 Pa ja vihem;

4. Magnetpooluse detailid diameetriga iile 2 m;
5. Korgepinge toiteallikad iooniallikatele, millel on kdik jirgmised omadused:
a. Voimelised pidevaks tooks;
b. Viljundpingega 20 000 V vdi rohkem;
c¢. Viljundvooluga 1 A voi rohkem; ja
d. Pingetundlikkusega, mis on 8 tunni viltel parem kui 0,01 %;
NB: VT KA PUNKTI 3A227.
6. Magnetite toiteallikad (suure voimsusega, alalisvoolulised), millel on kdik jargmised omadused:

a. Voimelised pidevaks tooks viljundvooluga 500 A voi rohkem ja pingega 100 V voi rohkem;
ja

b. Voolu- ja pingetundlikkus on 8 tunni valtel parem kui 0,01 %.

NB: VT KA PUNKTI 3A226.

Spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud abististeemid, seadmed ja komponendid punktis 0B001
nimetatud isotoopide eraldusjaamadele, mis on valmistatud UF, korrosioonile vastupidavatest materjalidest
voi nendega kaitstud:

a. Etteande autoklaavid, ahjud voi siisteemid UF, labilaskmiseks rikastusprotsessis;

b. Desublimaatorid voi kiilmldksud, mida kasutatakse UF, eraldamiseks rikastusprotsessist, selle
jargnevaks kuumutamise abil toimuvaks edasitoimetamiseks;

c. Saaduse ja jadtmete jaamad UF toimetamiseks mahutitesse;

d. Veeldamis- voi tahkestamisjaamad, mida kasutatakse UF, eraldamiseks rikastusprotsessist UF
kokkusurumise ja vedelasse voi tahkesse olekusse viimise teel;

e. Toru- ja kogujasiisteemid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud UF, kasitlemiseks gaasilise difusiooni,
tsentrifuug- voi acrodiinaamilistes kaskaadides;

f. 1. Vaakumkollektorid v&i vaakumkogujad imivoimsusega 5 m?[/min vdi rohkem; voi
2. Vaakumpumbad, mis on spetsiaalselt ette nahtud kasutamiseks UF sisaldavas atmosfdiris;

g. Jargmiste omadustega UF¢ mass-spektromeetrid/iooniallikad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi
valmistatud jooksvaks proovide votmiseks etteandest, saadusest voi jadtmetest UF¢ gaasivoos:

1. Uhe aatommassiithiku lahutusvdime iile 320 amii (aatommassiiihik) massi korral;

2. looniallikad, mis on valmistatud vdi vooderdatud nikroomiga, moneliga vdi on nikeldatud;

3. Elektronpommitamisel pohinevad ionisatsiooniallikad; ja

4. Isotoopanaliiiisiks sobivad kollektorsiisteemid.
Uraani konversiooniks ettendhtud to6jaam ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi valmistatud seadmed:
a. Ststeemid, mis on ette ndhtud uraanimaagi kontsentraatide konversiooniks UO5ks;
b. Siisteemid, mis on ette nahtud UO; konversiooniks UFks;

c. Siisteemid, mis on ette nihtud UO; konversiooniks UO,ks;
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d. Siisteemid, mis on ette nihtud UO, konversiooniks UF jks;
e. Siisteemid, mis on ette niahtud UF, konversiooniks UFks;
f. Siisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks uraanimetalliks;
g. Sisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks UOks;
h. Siisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks UF ks;

i. Stisteemid, mis on ette ndahtud UO, konversiooniks UCI ks.

0B004  Raske vee, deuteeriumi ja selle ithendite tootmiseks vdi kontsentreerimiseks ettendhtud tehased ja
spetsiaalselt selleks projekteeritud ja valmistatud seadmed ja komponendid:

a. Jargmised siisteemid raske vee, deuteeriumi ja selle iihendite tootmiseks:
1. Vesi-vesiniksulfiid-vahetustehased;
2. Ammoniaak-vesinik-vahetustehased;

b. Jargmised seadmed ja komponendid:

1. Peensiisinikterasest (nt ASTM A516) valmistatud vesi-vesiniksulfiid-vahetuskolonnid diameetriga
6-9 m, mis on to6voimelised 2 MPa voi kdrgemal rohul ning materjali korrosioonivaruga, mis on
6 mm vOi suurem;

2. Uheastmelised madalsurvelised (st 0,2 MPa) tsentrifugaalventilaatorid vdi kompressorid
vesiniksulfiidgaasi (st gaasi, mis sisaldab enam kui 70 % H,S) ringluse tagamiseks, mille joudlus on
56 mz/sekundis voirohkem, imedes 1,8 MPa vdi kdrgemal rohul, ning mille tihendid on ette ndhtud
taluma niisket H,S keskkonda;

3. Ammoniaak-vesinik-vahetuskolonnid korgusega 35 m vdi rohkem, diameetriga 1,5 m-2,5 m, mis
on toovoimelised iile 15 MPa suurusel rohul;

4. Torni siseosad, kaasa arvatud astmereaktorid ja astmepumbad, kaasa arvatud sukelpumbad, raske
vee tootmiseks ammoniaak-vesinik-vahetusprotsessi abil;

5. 3 MPa vdi suurema to6rohuga ammoniaagikrakkerid raske vee tootmiseks, kasutades
ammoniaak-vesinik-vahetusprotsessi;

6. Infrapuna-absorptsioonanaliisaatorid, ~mis on  vdimelised jdtkuvaks  samaaegseks
vesinik/deuteeriumi suhte analiiiisiks deuteeriumi kontsentratsioonil 90 %voi rohkem;

7. Kataliiitilised pdletid, ammoonium-vesinik-vahetusprotsessi abil rikastatud gaasilise deuteeriumi
muutmiseks raskeks veeks;

8. Tiielikud raske vee parandamise siisteemid voi nende kolonnid raske vee deuteeriumisisalduse

muutmiseks reaktorikdlblikuks.

0B005 Tuumareaktorite kiituseelementide tootmiseks ettendhtud tehased ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi
valmistatud seadmed.

Mrkus: Tuumareaktori kiituseelementide tootmise tehas sisaldab seadmeid, mis:

a.  On tavaolukorras kokkupuutes tuumamaterjalide tootevooga vdi osalevad otseselt selle tootmisel voi
juhtimisel;

b. Hermetiseerib tuumamaterjali kattesse;
c.  Kontrollib katte terviklikkust voi hermeetilisust; voi

d. Kontrollib hermeetiliselt suletud kiituse lppkdsitlemist.
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0B006  Tuumareaktoris kiiritatud kiituseelementide timbertootamiseks ettendhtud tehased ja spetsiaalselt selleks
projekteeritud voi valmistatud seadmed ja komponendid.

Markus:  Punkt 0BO06 hdlmab jirgmist:

a.

Tuumareaktori kiiritatud Kiituseelementide iimbertootlemistehased, kaasa arvatud seadmed ja nende
osad, mis otseselt juhivad kiiritatud tuumakiituse ja enamiku tuumamaterjali I6hustumissaaduste
kaitlemisvooge ning on tavaolukorras sellega kokkupuutes;

Kiituseelementide tiikeldamise voi hakkimismasinad st kaugjuhitavad seadmed kiiritatud tuumakiituse
agregaatide, kimpude voi varraste loikamiseks, tiikeldamiseks, hakkimiseks voi 1oikumiseks;

Lahustuspaagid, kriitilisturvalised mahutid (nt viikse diameetriga, ronga- vdi plaadikujulised mahutid),
mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks kiiritatud tuumakiituse lahustamisel ja
mille toopinnad on vastupidavad kuuma ja ilimalt korrodeeriva vedeliku suhtes ning mis on
kaugjuhitavalt taidetavad ja hooldatavad;

Vastuvoolu lahustiekstraktorid ja ioonivahetusprotsessi seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi
valmistatud kasutamiseks kiiritatud loodusliku uraani, vaesestatud uraani voi Iohustuvate erimaterjalide
iimbertootlemistehases;

Sdilitus- ja ladustamisanumad, mis on projekteeritud kriitilisturvaliseks ning korrosioonikindlaks
lammastikhappe soovitavale mojule;

Markus:  Sdilitus- ja ladustamisanumatel voivad olla jirgmised omadused:

1. Seinte ja sisestruktuuride booriekvivalendi vidrtus on (arvutatakse kdikide koostisosade
kohta, nagu on mddratletud punkti 0C004 markuses) vahemalt 2 %;

2. Silindriliste anumate diameeter ei iileta 175 mm; vdi
3. Plaadi- voi rongakujuliste anumate laius ei iileta 75 mm.

Protsessi juhtimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud kiiritatud loodusliku
uraani, vaesestatud uraani voi l6hustuvate erimaterjalide iimbertootlemisprotsessi jilgimiseks ja
juhtimiseks.

0B007  Plutooniumi konversatsiooniks ettenihtud tehased ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi valmistatud
seadmed, nagu:

a. Siisteemid, mis on ette nihtud plutooniumnitraadi muutmiseks plutooniumoksiidiks;

b. Siisteemid, mis on ette nihtud metallilise plutooniumi tootmiseks.
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0C

0C001

0C002

0C003

0C004

0C005

Materjalid

Looduslik uraan, vaesestatud uraan voi toorium metalli, sulami, keemilise thendi v6i kontsentraadi kujul
ja materjalid, mis sisaldavad mis tahes eelnevalt nimetatud ihendit voi ithendeid;

Markus:  Punkt 0CO01 ei holma jargmist:
a.  Looduslik uraan voi vaesestatud uraan, kui seda on instrumentide anduriosades neli grammi voi vihem;

b. Vaesestatud — uraan, mis on  spetsiaalselt  valmistatud  tsiviilkasutuseks  jargmistel
mittetuuma-eesmdarkidel:

1. Kaitse;
2. Pakendamine;
3. Ballastid massiga kuni 100 kg;
4. Vastukaalud massiga kuni 100 kg;
. Sulamid, mis sisaldavad alla 5 % tooriumi;
d. Tooriumi sisaldavad keraamikatooted, mis on valmistatud mitte-tuuma eesmdrkidel kasutamiseks.

Lohustuvad erimaterjalid

Markus:  Punkt 0C002 ei hdlma kogust, milleks on neli vai vahem efektiivgrammi instrumentide anduriosades.

Deuteerium, raske vesi (deuteeriumoksiid) ja teised deuteeriumiithendid ning segud ja deuteeriumi
sisaldavad lahused, milles deuteeriumi ja vesiniku isotoopsuhe on suurem kui 1:5 000.

Tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit, mille booriekvivalent on viiksem kui 5 miljondikku ja tihedus
iile 1,5 glem’.

NB: VT KA PUNKTI 1C107.

Mrkus 1:  Punkt 0C004 ei holma jargmist:

a. Grafiittooted, mille mass on alla 1 kg ja mis ei ole spetsiaalselt projekteeritud ega valmistatud
kasutamiseks tuumareaktorites;

b. Grafiidipulber.

Markus 2:  Punktis 0C004 on booriekvivalent (BE) mddratletud kui lisandite BE, — de summa (v.a BE;;,.;, kuna
siisinikku ei loeta lisandiks) koos booriga, kus:

BE(ppm) = CFxelemendi Z kontsentratsioon ppm-des;

X
GAB

kus CF on teisendustegur =

X0,

B “Z

ning oy ja 0, on vastavalt loodusliku boori ja elemendi Z soojuslike neutronite haarde ristlige
(barnides); Ay ja A, on vastavalt loodusliku boori ja elemendi Z aatommassid.

Gaasilise difusiooni tokete valmistamiseks ettendhtud UF korrosioonile vastupidavad tthendid voi pulbrid
(nt nikkel voi sulam, mis sisaldab 60 massiprotsenti voi rohkem niklit, alumiiniumoksiid ja téielikult
fluoritud siisivesinikpoliimeerid) puhtusastmega 99,9 massiprotsenti voi rohkem, mille osakeste suurus
mdddetuna vastavalt USA Materjalide Katsetamise Uhingu (ASTM) standardile B330 on 10 pm vdi vihem
ning milles osakeste jaotus suuruse jirgi on viga viike.
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0D
0D001

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud kiesolevas kategoorias nimetatud kaupade
arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.
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OE
0E001

Tehnoloogia

Tuumatehnoloogia markusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud kiesolevas kategoorias nimetatud
kaupade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja

59

1. KATEGOORIA

MATERJALID, KEMIKAALID, MIKROORGANISMID JA TOKSIINID
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1A

1A001

1A002

1A003

1A004

Siisteemid, seadmed ja komponendid

Jargmised fluoritud segudest valmistatud komponendid:

a. Mansetid, tihendid, hermeetikud voi kiitusepdied, mis on spetsiaalselt kavandatud ohu- voi
kosmosesdidukitel kasutamiseks ning mille valmistamisel on kasutatud tile 50 massiprotsendi punktis

1C009.b v&i 1C009.c nimetatud materjale;

b. Piesoelektrilised poliimeerid ja kopoliimeerid, mis on valmistatud punktis 1C009.a nimetatud
viniilideenfluoriidmaterjalidest:

1. Lehe voi kilena; ja
2. Paksusega iile 200 pm;

c. Mansetid, tihendid, klapipesad, pdied ja membraanid, mis on spetsiaalselt kavandatud Shu- ja
kosmosesodidukite ja rakettmiirskude jaoks ning valmistatud fluoroelastomeeridest, mis sisaldavad

vihemalt iiht viniiiileetririthma.

Mirkus: Punktis 1A001.c tihendab  “rakettmiirsk”  terviklikke —raketisiisteeme ja  mehitamata
ohusdidukisiisteeme.

Komposiitstruktuurid voi -laminaadid, millel on:

NB: VT KA PUNKTE 1A202, 9A010 ja 9A110.

a. Orgaaniline pohiaine, mis on valmistatud punktis 1C010.c, 1C010.d vdi 1C010.e nimetatud
materjalidest; voi

b. Metall- v6i siisinikpShiaine ning on valmistatud:
1. Sisinikkiust voi niitmaterjalist, mille:
a. Erimoodul iile 10,15x10° m; ja
b. Eritdmbetugevus on iile 17,7x10* m; voi

2. Punktis 1C010.c nimetatud materjalidest.

Markus 1: Punkt 1A002 ei holma komposiitstruktuure voi- laminaate, mis on valmistatud epoksiivaiguga
immutatud siisinikkiust voi niitmaterjalidest, mis on ettenahtud ohuséiduki tarindite voi laminaatide
parandamiseks, kui pindala ei iileta 1 m?,

Markus 2:  Punkt 1A002 ei holma valmistooteid ega pooltooteid, mis on ette nahtud kasutamiseks tsiviilotstarbel:

a. Spordikaupadena;
b. Autotéostuses;
c. Toopingitdostuses;

d. Meditsiinis.

Punktis 1C008.a.3 nimetatud mittefluoritud poliimeeridest valmistatud kile-, lehe-, lindi- voi paelakujulised
tooted, mis on jargmiste omadustega:

a. Paksusega iile 0,254 mm; voi

b. Kaetud voi lamineeritud siisiniku, grafiidi, metallide voi magnetiliste ainetega.

Markus:  Punkt 1A003 ei kdsitle tooteid, mis on kaetud voi lamineeritud vasega ja on kavandatud trilkkplaatide
tootmiseks.

Kaitse- ja avastamisseadmed ning nende komponendid, mida ei ole nimetatud sojalise otstarbega kaupade
nimekirjas:

NB: VT KA PUNKTE 2B351 JA 2B352.

a. Gaasimaskid, filtrid ja saaste kdrvaldamise seadmed, mis on kavandatud voi kohandatud kaitseks
bioloogiliste toimeainete voi sdjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete voi keemiliste
riindeainete eest ning nende jaoks kavandatud komponendid;

b. Kaitseiilikonnad, -kindad ja -jalatsid, mis on spetsiaalselt kavandatud vo6i kohandatud kaitseks
bioloogiliste toimeainete voi sdjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete voi keemiliste
riindeainete eest;
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1A004

1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

(jatkub)

¢. Tuuma-, bioloogilise ja keemilise (NBC) saaste avastamise siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud bioloogiliste toimeainete voi sdjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete voi
keemiliste riindeainete avastamiseks ja identifitseerimiseks, ning nende jaoks kavandatud komponendid.

Markus:  Punkt 1A004 ei holma jargmist:
a. Personaalsed radiatsioonidosimeetrid;

b. Seadmed, mille konstruktsioon voi funktsioonid on piiratud kaitseks tsiviiltegevuses, nagu all- ja
pealmaakaevandamine, ~ pollumajandus, ravimitGostus, meditsiin, ~veterinaaria, —keskkond,
jadtmekadsitlus, voi toiduainetodstus esinevate iseloomulike riskide eest.

Kuulikindlad vestid ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid, vilja arvatud need, mis on
valmistatud sdjaliste standardite vdi spetsifikatsioonide kohaselt vdi nendega samavairsete eeskirjade
kohaselt.

NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.

Markus 1:  Punkt 1A005 ei holma individuaalseid kuulikindlaid veste ja nende manuseid, kui inimene kasutab neid
oma isiklikuks kaitseks.

Markus 2:  Punkt 1 A0O5 ei kdsitle kuulikindlaid veste, mis on kavandatud pakkuma vaid frontaalset kaitset
mittesojaliste 10hkeseadeldiste kildude ja plahvatuse eest.

Korduvkiillastatud piiroliitisitud siisinik-siisinik-komponendid, mis on ette nihtud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

Komposiitstruktuurid, muud kui punktis 1A002 nimetatud, torude kujul, millel on jirgmised omadused:

NB: VT KA PUNKTE 9A010 ja 9A110.
a. Sisediameeter 75-400 mm; ja

b. Valmistatud punktides 1C010.a voi 1C010.b voi punktis 1C210.a nimetatud kiust voi kiudmaterjalist
voi punktis 1C210.c nimetatud siisinikprepregmaterjalist.

Platineeritud kataliisaatorid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud vesiniku isotoopide
vahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi tagasisaamiseks raskest veest voi raske vee
tootmiseks.

Spetsiaalsed topendid, mida voib kasutada raske vee eraldamiseks tavalisest veest ja millel on jirgmised
omadused:

a. Valmistatud fosforpronksvorgust, mida on mérguvuse parandamiseks keemiliselt toodeldud; ja
b. Kavandatud kasutamiseks vaakumdestillatsioonikolonnides.

Korgtihedad (pliiklaasist vms) kiirgusvarjeaknad, millel on jargmised omadused, ning spetsiaalselt selliste
akende jaoks projekteeritud raamid:

a. “kiilm (kiirgusvaba) piirkond” on suurem kui 0,09 m?;
b. tihedus on iile 3 g/cmS; ja

c. paksus on 100 mm voi rohkem.

Tehniline mdrkus:

Punktis 1A227 tihendab “kiilm piirkond” akna viljavaateala, mis on kavandatud kasutuse korral avatud madalaima
kiirgustasemele.
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1B

1B001

1B002

1B003

1B101

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Jargmised seadmed punktides 1A002 ja 1C010 nimetatud kiudude, prepregmaterjalide, eelvormide ja
komposiitide tootmiseks ning nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed:

NB: VT KA PUNKTE 1B101 JA 1B201.

Elementaarkiu poolimispingid, mille liikumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja
mihkimiseks on koordineeritud ja programmeeritud kolme v6i enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt
ette ndhtud komposiitstruktuuride voi -laminaatide tootmiseks kiududest voi kiudainetest;

Lintimis- ja koisikupaigalduspingid, mille liitkumine lindi, koisiku voi lehtede positsioneerimiseks ja
paigaldamiseks on koordineeritud ja programmeeritud kahe voi enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt
ette nihtud komposiitsete Shusdiduki plaanerite voi rakettmiirskude tarindite tootmiseks;

Tehniline mdrkus:

Punkti 1B0O01.c tihenduses holmab “poimimine” kudumist.

Mirkus:  Punktis 1BO01.b  tihendab  “rakettmiirsk”  terviklikke raketisiisteerne ja  mehitamata
ohusdidukisiisteeme.

Mitmesuunalised ja -dimensioonilised kudumisteljed v6i pdimimispingid kiudude kudumiseks,
poimimiseks voi punumiseks komposiitstruktuuride tootmise eesmirgil ning nende adapterid ja
iimberseadistamiskomplektid;

Mirkus: Punkt 1B001.c ei holma tekstiilitoostuses kasutatavaid seadmeid, mida ei ole seadistatud
punktis 1B001.c nimetatud 16ppkasutuseks.

. Jargmised armeerimiskiudude tootmiseks ettendhtud vo6i kohandatud seadmed:

1. Seadmed polimeerkiudude (nt poliakriiilnitriil, raion, pigi voi polikarbosilaan) muutmiseks
stisinikkiududeks voi ranikarbiidkiududeks, kaasa arvatud eriseadmed kiudude pingutamiseks
kuumutamise jooksul;

2. Seadmed kuumutatud kiudsubstraatide katmiseks elementide voi iihenditega keemilise
aursadestamise abil ranikarbiidkiudude tootmiseks;

3. Seadmed kuumuskindla portselani (nt alumiiniumoksiid) mérgketruseks;

4. Seadmed ldhteaineks olevate alumiiniumisisaldusega kiudude muutmiseks termotootlemisel
alumiiniumoksiidkiududeks;

Seadmed punktis 1C010.e nimetatud prepregmaterjalide tootmiseks kuumsulatusmeetodil;

Spetsiaalsed  mittepurustavad ~ kontrollseadmed  defektide = kolmemddtmeliseks — otsinguks
komposiitmaterjalides ultraheli- voi rontgentomograafia abil.

Seadmed, mis on ette ndhtud metallisulamite, metallisulamipulbrite v3i legeeritud materjalide tootmiseks
ja saastumise véltimiseks ning kavandatud punktis 1C002.c.2 nimetatud protsessides kasutamiseks.

NB: VT KA PUNKTI 1B102.

Titaani, alumiiniumi voi nende sulamite iiliplastseks vormimiseks voi difusioonkeevitamiseks ettendhtud
tooriistad, stantsid, vormid ja rakised jirgmiste toodete valmistamiseks:

ohusoidukite plaanerite voi kosmosesdidukite tarindid;
ohu- voi kosmosesdidukite mootorid; voi

spetsiaalselt kavandatud komponendid nendele tarinditele v6i mootoritele.

Muud kui punktis 1B001 nimetatud seadmed, mis on ette nihtud jiargmiste struktuurkomposiitide
tootmiseks, ja nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed:

NB: VT KA PUNKTI 1B201.

Markus:  Punktis 1B101 mddratletud komponendid ja lisaseadmed holmavad valuvorme, torne, stantse, rakiseid

ning tooriistasid komposiitstruktuuride, -laminaatide ja nende toodete eelvormi pressimiseks,
tahkestamiseks, valamiseks, paagutamiseks voi kleepimiseks.
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1B001

(jatkub)

a.

C.

Elementaarkiu poolimispingid, mille liikumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja
méhkimiseks on koordineeritud ja programmeeritud kolme vdi enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt
ette nihtud komposiitstruktuuride voi -laminaatide tootmiseks kiududest voi kiudainetest, ning
kordineerimise ja programmeerimise juhtseadmed;

Lintimispingid, mille liikkumine lindi voi lehtede positsioneerimiseks ja paigaldamiseks on
koordineeritavad ja programmeeritavad kahe voi enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt ette nahtud
komposiitsete Shusdiduki plaanerite voi rakettmiirskude tarindite tootmiseks;

Jargmised kiudude voi niitmaterjalide tootmiseks kavandatud voi seadistatud seadmed:

1. Seadmed poliimeerkiudude (nt poliiakriitilnitriil, raion voi politkarbosilaan) muutmiseks, kaasa
arvatud spetsiaalne varustus kiudude pingutamiseks kuumutamise jooksul;

2. Kuumutatud kiudsubstraatidele elementide voi iithendite aursadestamise seadmed;
3. Seadmed kuumuskindla portselani (nt alumiiniumoksiid) mérgketruseks;

Seadmed, mis on kavandatud voi seadistatud spetsiaalseks kiudude pinnat6étluseks voi punktis 9C110
nimetatud prepregmaterjalide ja eelvormide tootmiseks.

Markus:  Punktis 1B101.d nimetatud seadmete hulka kuuluvad rullid, venitus-, pindamis- ja 16ikeseadmed ning
matriitsid.

1B102  Muud kui punktis 1B002 nimetatud metallipulbri tootmisseadmed ja jargmised komponendid:
NB: VT KA PUNKTI 1B115.b.

1B115

1B116

b.

Metallipulbri tootmisseadmed, mida saab kasutada punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2
voi sojalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud sfdériliste voi pihustatud materjalide tootmiseks
kontrollitavas keskkonnas;

Spetsiaalselt kavandatud punktis 1B002 voi 1B102.a nimetatud tootmisseadmed.

Markus: ~ Punkt 1B102 holmab jargmist:

a. Plasmageneraatorid (korgsageduslik kaarleek), mida kasutatakse pihustatud voi  sfadriliste
metallipulbrite saamiseks argoon-vesi keskkonnas teostatava menetlusega;

b. Elektrilahendusseadmed, mida kasutatakse pihustatud voi sfdariliste metallipulbrite saamiseks
argoon-vesi keskkonnas teostatava menetlusega;

c. Seadmed, mida kasutatakse sfidriliste alumiiniumipulbrite tootmiseks, pihustades sulametalli inertsesse
keskkonda (nt limmastik).

Muud kui punktis 1B002 vdi 1B102 nimetatud seadmed raketikiituse ja raketikiituse koostisosade
tootmiseks ja nende jaoks ettenihtud komponendid:

Tootmissecadmed punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111 voi sdjalise otstarbega kaupade nimekirjas
nimetatud vedelate raketikiituste voi raketikiituse koostisosade tootmiseks, kiitlemiseks voi
heakskiidukatseteks;

Tootmissecadmed punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111 voi sojalise otstarbega kaupade nimekirjas
nimetatud tahkete raketikiituste voi raketikiituse koostisosade tootmiseks, kditlemiseks, segamiseks,
tahkestamiseks, valuks, pressimiseks, to6tlemiseks, ekstrusiooniks voi heakskiidukatseteks.

Markus:  Punkt 1B115.b ei holma perioodilisi segisteid, pidevsegisteid ega paiskveskeid. Perioodiliste segistite,
pidevsegistite ja paiskveskite kontrolli vaata punktidest 1B117, 1B118 ja 1B119.

Miirkus 1:  Sdjalise otstarbega kaupade tootmiseks spetsiaalselt kavandatud seadmete kohta vaata sdjalise otstarbega

kaupade nimekirja.

Mrkus 2:  Punkt 1B115 ei hlma boorkarbiidi tootmise, kditlemise ja heakskiidukatsete seadmeid.

Diiiisid, mis on spetsiaalselt kavandatud piiroliiiitiliselt saadud materjalide tootmiseks, mis on moodustunud
valuvormil, spindlil v6i muul alusel lihtegaasidest, mis lagunevad temperatuurivahemikus 1 573 K
(1 300 °C) kuni 3 173 K (2 900 °C), rohul 130 Pa—20 kPa.
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1B117

1B118

1B119

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

Perioodilised segistid segamiseks vaakumis rohuvahemikus 0-13 326 kPa vdimalusega reguleerida
segamiskambri temperatuuri, millel on kdik jargmised omadused:

a. Kogumaht 110 liitrit ja rohkem; ja

b. Vidhemalt iihe ekstsentrilise segamis-/sdtkumisvolliga.

Pidevsegistid segamiseks vaakumis rohuvahemikus 0-13 326 kPa voimalusega reguleerida segamiskambri
temperatuuri, millel on koik jirgmised omadused:

a. Kaks vdi rohkem segamis-/sdtkumisvolli; ja

b. Segamiskambri avamisvdimalus.

Paiskveskid punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111 v&i sdjalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud ainete
peenestamiseks voi jahvatamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud osad.

Elementaarkiu poolimispingid, muud kui punktis 1B001 v6i 1B101 nimetatud, ja nendega seotud seadmed:
a. Elementaarkiu poolimispingid, millel on kdik jirgmised omadused:

1. Mille liikumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja mdhkimiseks on koordineeritud ja
programmeeritud kahe v3i enama telje suhtes;

2. Mis on ette niahtud komposiitstruktuuride voi -laminaatide tootmiseks kiududest voi kiudainetest;
ja

3. Mis véimaldavad 75-400 mm diameetriga ja 600 mm pikkuste v3i pikemate silindriliste rootorite
mahkimist;

b. Punktis  1B20l.a  nimetatud  elementaarkiu  poolimispinkide = koordineerimis-  ja
programmeerimisseadmed;

c. Punktis 1B201.a nimetatud elementaarkiu poolimispinkide tdpsustornid.
Elektroliiisivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvoimsus on enam kui 250 g fluori tunnis.

Elektromagnetilised isotoopseparaatorid, mis on kavandatud voi varustatud ithe vdi mitme iooniallikaga,
voimaldades maksimaalset ioonkiirte voolu 50 mA voi rohkem.

Markus:  Punkt 1B226 holmab separaatoreid:

a. Mis voimaldavad rikastada stabiilseid isotoope;

b. Millel mélemad, nii iooniallikad kui ka kollektorid vdivad asuda kas magnetviljas vdi véljaspool
magnetvilja.

Ammoniaagi siinteesimiskonverterid vdi ammoniaagi siinteesiseadmed, milles siinteesgaas (limmastik ja
vesinik) eemaldatakse korgsurve ammoniaak/vesinik-vahetuskolonnist ja siinteesitud ammoniaak
suunatakse tagasi samasse kolonni.

Vesiniku kriiodestillatsiooni kolonnid, millel on kéik jirgmised omadused:
a. Ette ndhtud t66ks temperatuuril 35 K (- 238°C) vdi vihem;

b. Ette nihtud to6tama siserdhul 0,5-5 MPa;

¢ Valmistatud:

1. Vihese vddvlisisaldusega 300-seeria roostevabast terasest, mille austeniitse tera suurus on 5 voi
suurem ASTMi (voi samavddrse standardi) jargi; voi

2. Samalaadsetest tilimadalat temperatuuri ja H, keskkonda taluvatest materjalidest; ja

d. Sisediameetriga 1 m voi rohkem ning tegeliku pikkusega 5 m voi tile selle.
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1B229  Jargmised vesi-vesiniksulfiid-vahetuskolonnid ja nende “sisekontaktorid”:

Mirkus: Spetsiaalselt raske vee tootmiseks kavandatud voi valmistatud kolonnide kohta vt
punkti 0B004.

a. Vesi-vesiniksulfiid-taldrikvahetuskolonnid, millel on kaik jargmised omadused:
1. Vaivad tootada rdhul 2 MPa voi rohkem;

2. Valmistatud siisinikterasest, mille austeniitse tera suurus on 5 voi suurem ASTMi (vOi samaviirse
standardi) jargi; ja

3. Diameetriga 1,8 m voi rohkem;

b. Punktis 1B229.a mddratletud vesi-vesiniksulfiid-taldrikvahetuskolonnide jaoks ettenihtud
sisekontaktorid.

Tehniline markus:

Kolonnide sisekontaktoriteks on segmenditud taldrikud efektiivdiameetriga 1,8 m voi rohkem, mis on
konstrueeritud holbustama vastuvoolukontakti ning on valmistatud roostevabast terasest siisinikusisaldusega
0,03 % voi vihem. Need voivad olla sdeltaldrikud, ventiiltaldrikud, kellakujulised voi turbovoretaldrikud.

1B230  Pumbad, mis tsirkuleerivad kontsentreeritud voi lahjendatud kaaliumamiidi kataliisaatorlahuseid vedelas
ammoniaagis (KNH,/NH,) ja millel on koik jirgmised omadused:

a. Ohutihedad (st hermeetiliselt suletud);
b. Tootlikkusega 8,5 m?/h v&i rohkem; ja
c. Uks jirgmistest omadustest:

1. Kontsentreeritud kaaliumamiidilahuste (iile 1 %lise kontsentratsiooniga) jaoks on t66rohk 1,5-60
MPa; voi

2. Lahjendatud kaaliumamiidilahuste (alla 1 %lise kontsentratsiooniga) jaoks on t66rdhk 20-60 MPa.
1B231  Triitiumi tootmisrajatised voi -tehased ning seadmed nende jaoks:

a. Tootmisrajatised vdi -tehased triitiumi tootmiseks, taastamiseks, ekstraheerimiseks, kontsentreerimiseks
voi kiditlemiseks;

b. Seadmed triitiumi tootmisrajatiste vdi -tehaste jaoks jargmiselt:

1. Vesinik- v6i heeliumijahutusmoodulid jahutusvdimega 23 K (- 250 °C) vdi sellest madalamale ning
soojusirastamisvoimega 150 W voi rohkem;

2. Vesiniku isotoopide kogumis- ja puhastussiisteemid, mis koguvad ja puhastavad metallhiidriidide
keskkonnas.

1B232  Turboekspandrid voi turboekspander-kompressorgarnituurid, millel on jargmised omadused:
a. Projekteeritud to6tamiseks valjundtemperatuuril 35 K (- 238 °C) vdi madalamal; ja
b. Projekteeritud vesinikgaasi tootlikkus 1 000 kg/h voi rohkem.
1B233  Liitiumi isotoopide eraldusrajatised voi -tehased ning seadmed nende jaoks:
a. Rajatised voi tehased liitiumi isotoopide eraldamiseks;
b. Seadmed liitiumi isotoopide eraldamiseks jargmiselt:
1. Taidetud vedelik-vedelik-vahetuskolonnid, mis on spetsiaalselt kavandatud liitiumamalgaamidele;
2. Elavhobeda voi liitiumamalgaami pumbad;
3. Liitiumamalgaami elektroliiiisikambrid;

4. Aurustid kontsentreeritud liitiumhiidroksiidilahuste jaoks.
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1C

1C001

Materjalid
Tehniline markus:
Metallid ja sulamid:

Kui ei ole sitestatud teisiti, kuuluvad punktides 1C001-1C012 kdsitletud mistete “metall” ja “sulam” alla jargmised
metallid ja sulamid tootlemata ja pooltiodeldud kujul:

Téotlemata kujul:

Anoodid, kuulid, varbmaterjalid (kaasa arvatud sarrusvarvad ja traadi varbtoorikud), valutoorikud, pangad, bluumid,
briketid, kamakad, katoodid, kristallid, kuubikud, pooljuhtmaterjalide toorikkristallid, terad, graanulid, kangid,
kankrad, tabletid, toormetalli plokid, pulbrid, helmed, haavlid, sldabid e. valtsplaadid, toorikud, kasnmetallid, latid;

Pooltéodeldud kujul (pinnatud vai pindamata, kaetud teisest metallist kihiga (metallitud), puuritud voi augustatud):

a. Survetiodeldud voi toodeldud materjalid, mida on valtsitud, tommatud, ekstrudeeritud, sepistatud, vormpressitud,
pressitud, somerdatud, pihustatud ja jahvatatud, nagu: nurkmetall, karpmetall, ringmetall, kettad, tolm, helbed,
fooliumid ning huke lehtmetall, sepis, plaat, pulber, pressitud ja stantsitud esemed, lindid, rongad, vardad (sh
katmata keevituselektroodid, traadi varbtoorikud ja valtstraat), profiilid, vormid, plekid (lehtmetall), laastud, torud
(sh iimartorud, kandilised torud ning mis tahes ristloikega 6onesmaterjalid), tommatud voi ekstrudeeritud traat;

b. Valumaterjalid, mis on saadud valu valamisel mulda, matriitsi, metallist, kipsist voi muudest materjalidest
vormidesse, kaasa arvatud survevalu, paagutatud kujul ning pulbermetallurgia abil valmistatud kujul.

Kontrolli eesmrki ei tohi nurjata materjalide eksport mitteloetletud kujul, mida vaidetakse olevat lopptooted, kuid mis
tegelikult on tétlemata voi pooltoodeldud kujul.

Materjalid, mis on spetsiaalselt ette nihtud kasutamiseks elektromagnetlainete neelajatena, voi
omajuhtivuslikud poliimeerid:

NB: VT KA PUNKTI 1C101.
a. Materjalid, mis neelavad sagedusi vahemikus 2x10® Hz kuni 3x10'? Hz;
Markus 1:  Punkt 1C001.a ei hdlma jirgmist:

a. Naturaalsetest voi siinteetilistest kiududest kokkuseatud karvtiiiipi neelajad, mittemagnetilise
koormusega neeldumise tekitamiseks;

b. Neelajad, milles ei esine magnetilisi kadusid ning mille kohtamispind ei ole kujult tasane,
hélmates piiramiide, koonuseid, kiile ning keerdunud pindu;

c. Tasapinnalised neelajad, millel on kdik jargmised omadused:
1. Valmistatud jargmistest materjalidest:

a. Siisiniktdgitega (painduvad voi paindumatud) vahtplastikud, vdi orgaanilised
materjalid, sh sideained, mis annavad metalliga vorreldes enam kui 5 %lise kaja
sagedusribas, mis ulatub iile + 15 % pealelangeva energia kesksagedusest ning mis ei
talu temperatuuri iile 450 K (177 °C); voi

b. Keraamilised materjalid, mis annavad metalliga vorreldes enam kui 20 %lise kaja
sagedusribas, mis ulatub iile = 15 % pealelangeva energia kesksagedusest ning mis ei
talu temperatuuri iile 800 K (527 °C);

Tehniline markus:

Punkti 1C001.a mdrkuse 1.c.1 puhul peavad neeldumise proovikehad olema
ruudukujulised, kiiljepikkusega vihemalt viis kesksageduse lainepikkust ning asetatud
kiirgava elemendi kaugvilja.

2. Tombetugevus viiksem kui 7x10° N/m?; ja

3. Survetugevus viiksem kui 14x10° N/m?;
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1C001  a.

(jatkub)
d. Paagutatud ferriidist valmistatud tasapinnalised neelajad, mille:
1. Erikaal on iile 4,4; ja
2. Maksimaalne tiitemperatuur on 548 K (275 °C).

Markus 2:  Mitte miski punkti 1C001.a markuses 1 ei vabasta varvis sisalduvaid neeldumisotstarbelisi
magnetilisi materjale.

Materjalid, mis neelavad sagedusi vahemikus 1,5x10'* Hz kuni 3,7x10'* Hz ega ole ldbipaistvad
nahtavale valgusele;

Omajuhtivusega poliimeersed materjalid, mille elektriline mahtjuhtivus tiletab 10 000 S/m (siimensit
meetri kohta) v&i mille kiht-/pindtakistus on vihem kui 100 oomi/m? ning mis p&hinevad mis tahes
jargmisel poliimeeril:

1. Poliianiliin;
Poliipiirrool;
Poliitiofeen;

Poliifeniileenviniileen; voi

R W

Poliitieniileenviniileen.

Tehniline mdrkus:

Elektriline mahtjuhtivus ning “kiht-/pindjuhtivus” tuleb mddrata kas ASTM D-257 v6i vastava siseriikliku
standardi alusel.

1C002  Metallisulamid, pulbrid metallisulamitest ja legeeritud materjalid:

NB: VT KA PUNKTI 1C202.

Markus:  Punkt 1C002 ei holma metallisulameid, metallisulamipulbreid ning sulandunud materjale pohimiku

katmiseks.

Tehnilised mdrkused:

1.

Punktis 1C002 nimetatud metallisulamid on need, milles mainitud metalli sisaldus protsentuaalselt
(massiprotsentides) sulamis on suurem kui mis tahes teisel elemendil.

Pingetaluvusaega purunemiseni tuleb mdota vastavalt ASTMi standardile E-139 voi vastavale siseriiklikule
standardile.

. Visimisaeg vihetsiiklilise visitamise korral tuleb modta vastavalt ASTMi standardile E-606 “Recommended

Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing” (t6Gjuhend konstantse amplituudiga véhetsiiklilise
vasimuse katsetamiseks) voi vastavale siseriiklikule standardile. Katsetamine peab toimuma teljesuunaliselt
keskmise pingesuhtega 1 ning pingekontsentratsiooniteguriga (K,) 1. Keskmine pinge on defineeritud kui
maksimaalse ja minimaalse pinge vahe, jagatuna maksimaalse pinge vidrtusega.

Jargmised aluminiidid:

1. Nikkelaluminiidid, mis sisaldavad vdhemalt 15 massiprotsenti, kuid ile 38 massiprotsendi
alumiiniumi ja lisaks vahemalt veel tihte legeerelementi;

2. Titaanaluminiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti voi rohkem alumiiniumi ja lisaks vihemalt veel
iihte legeerelementi;

Metallisulamid, mis on valmistatud punktis 1C002.c nimetatud materjalidest:
1. Niklisulamid, mille:

a. Pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi v6i rohkem temperatuuril 923 K (650 °C) ning
pingel 676 MPa; voi

b. Visimisaeg vahetsiiklilisel vésitamisel on 10 000 tsiiklit voi rohkem temperatuuril 823 K
(450 °C) ja maksimaalsel pingel 1 095 MPa;

2. Nioobiumisulamid, mille:

a. Pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi v6i rohkem temperatuuril 1 073 K (800 °C)
ning pingel 400 MPa; voi

b. Visimisaeg vihetsiiklilisel visitamisel on 10 000 tsiiklit vdi rohkem temperatuuril 973 K
(700 °C) ja maksimaalsel pingel 700 MPa;

3. Titaanisulamid, mille:

a. Pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi v6i rohkem temperatuuril 723 K (450 °C) ning
pingel 200 MPa; voi

b. Visimisaeg vahetsiiklilisel visitamisel on 10 000 tsiiklit voi rohkem temperatuuril 723 K
(450 °C) ja maksimaalsel pingel 400 MPa;
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C.

4. Alumiiniumisulamid tdmbetugevusega:

a.

b.

240 MPa vdi rohkem temperatuuril 473 K (200 °C); voi

415 MPa vdi rohkem temperatuuril 298 K (25 °C);

5. Magneesiumisulamid, mille:

a.

b.

Tombetugevus on 345 MPa voi rohkem; ja

Korrosioonikiirus vihem kui 1 mm aastas 3 %lises naatriumkloriidi vesilahuses moddetuna
vastavuses ASTMi standardile G-31 voi vastavale siseriiklikule standardile;

Materjalideks kasutatav metallisulamipulber voi peeneteraline materjal, millel on jirgmised omadused:

1. Mis on valmistatud jargmistest segusiisteemidest:

Tehniline mdrkus:

X tahistab jargmistes valemites iiht vdi enamat legeerelementi.

a.

[

Niklisulamid (Ni-Al-X, Ni-X-Al), mis sobivad turbiinmootorite detailidele ja komponentidele, st
vihem kui 3 (valmistamisprotsessis lisatud) 1abimdddult suurema kui 100 pm mittemetalse
osakesega 107 sulamiosakese kohta;

Nioobiumisulamid (Nb-Al-X voi Nb-X-Al, Nb-Si-X vai Nb-X-Si, Nb-Ti-X voi Nb-X-Ti);
Titaanisulamid (Ti-Al-X voi Ti-X-Al);

Alumiiniumisulamid (Al-Mg-X voi Al-X-Mg, Al-Zn-X vdi Al-X-Zn, Al-Fe-X voi Al-X-Fe); voi

Magneesiumisulamid (Mg-Al-X voi Mg-X-Al);

2. Valmistatud kontrollitavas keskkonnas, mis tahes jargmise protsessiga:

g.

Vaakumpihustamine;

Gaaspihustamine;

Rootorpihustamine;

Lamepulbri tootmine sulametallist;
Sulandi ketramine ja peenestamine;
Sulandi eraldamine ja peenestamine; voi

Mehaaniline legeerimine; ja

3. Need vdivad moodustada punktis 1C002.a vdi 1C002.b nimetatud materjale.

d. Lahtematerjalid, millel on koik jargmised omadused:

1. Mis on valmistatud punktis 1C002.c.1 nimetatud segusiisteemidest;

2. Mis on mittepeenestatud helveste, ribade vdi peente varbade kujul;

3. Mis on valmistatud kontrollitavas keskkonnas, mis tahes jargmise protsessiga:

a.
b.

C.

Lamepulbri tootmine sulametallist;
Sulandi ketramine; voi

Sulandi eraldamine.

1C003  Magnetilised metallid, igat tiitipi ja mis tahes kujul, millel on jirgmised omadused:

a.

Suhteline algne magnetiline libitavus 120 000 voi rohkem ja paksus 0,05 mm voi vihem;

Tehniline mdrkus:

Suhtelise algse magnetilise labitavuse modtmine peab olema teostatud taielikult 166mutatud materjalidega.

Magnetostriktiivsed sulamid, millel on jirgmised omadused:

1. Magnetostriktiivne kiillastus rohkem kui 5x107%; véi

2. Magnetomehaaniline sidestustegur (k) ile 0,8; voi
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1C003  (jitkub)
¢. Amorfsed vdi nanokristallilised sulamiliistakud, millel on koik jargmised omadused:
1. Koostis, mis sisaldab vihemalt 75 massiprotsenti rauda, koobaltit voi niklit;
2. Magnetilise induktsiooni kiillastuse (B,) 1,6 T vdi rohkem; ja
3. Mis tahes jargmistest:
a. Liistaku paksus 0,02 mm vdi vihem; voi
b. Elektriline eritakistus 2x10™* oomif/cm v&i rohkem.
Tehniline mdrkus:

Punktis 1C003.c nimetatud nanokristallilised materjalid on sellised materjalid, mille rontgendifraktsiooni abil
maddratud tera suurus on 50 nm vdi vahem.

1C004 Raua, nikli vdi vase baasil uraantitaan- vdi volframisulamid, millel on kéik jargmised omadused:
a. Tihedus iile 17,5 gfem?;
b. Elastsuspiir iile 880 MPa;
c. Tombetugevus iile 1 270 MPa; ja

d. Suhteline pikenemine iile 8 %.
1C005  Ulijuhtivad komposiitjuhtmed, pikkusega iile 100 m vdi massiga iile 100 g:

a. Mitmekiulised tlijuhtivad komposiitjuhtmed, mis sisaldavad iiht v&i enamat nioobium-titaankiudu,
mis on:

1. Asetatud muudesse pohiainetesse kui vask vdi vase baasil segude pdhiaine; voi
2. Ristldikepindalaga vihem kui 0,28x10™* mm? (vdiksem kui 6 um diameetriga iimarkiud);

b. Ulijuhtivad komposiitjuhtmed, mis koosnevad iihest vdi enamast iilijuhtivast kiust, muud kui
nioobium-titaankiud, ning millel on koik jirgmised omadused:

1. Kiiitiline temperatuur magnetilise induktsiooni puudumise korral on iile 9,85 K (-263,31 °C), kuid
vihem kui 24 K (-249,16 °C);

2. Ristldikepindala on vihem kui 0,28x10™* mm?; ja

3. Temperatuuril 4,2 K (-268,96 °C) magnetvilja asetatuna silitab tilijuhtiva oleku ka 12 T suuruse
magnetvilja magnetilise induktsiooni korral.

1C006  Vedelikud ja méidrdeained:
a. Hiudraulilised vedelikud, mis sisaldavad oluliste koostisosadena mis tahes jargmist ithendit voi ainet:

1. Stinteetilised silasiisivesinikdlid, millel on koik jargmised omadused:

Tehniline mdrkus:

Punkti 1C006.a.1 tahenduses sisaldavad silasiisivesinikdlid eranditult rani, vesinikku ja siisinikku.
a. Suttimispunkt iile 477 K (204 °C);

b. Hangumistemperatuur 239 K (- 34 °C) vdi madalam;

c. Viskoossusindeks 75 voi suurem; ja

d. Terminiline stabiilsus 616 K (343 °C); voi
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(jatkub)
2. Klorofluorosiisinik, millel on koik jargmised omadused:

Tehniline markus:

Punkti 1C006.a.2 tihenduses sisaldab klorofluorosiisinik eranditult siisinikku, fluori ja kloori.
a. FEi oma siittimispunkti;
b. Isesiittimistemperatuur iile 977 K (704 °C);
¢. Hangumispunkt 219 K (- 54 °C) v6i madalam;
d. Viskoossusindeks 80 voi suurem; ja
e. Keemispunkt 473 K (200 °C) vdi korgem;
Méirdeained, mis sisaldavad oluliste koostisosadena mis tahes jirgmist ithendit vdi ainet:

1. Feniileen- voi alkiiiilfeniileeneetrid voi tioeetrid voi nende segud, mis sisaldavad rohkem kui kaht
eetri voi tioeetri funktsiooni vdi nende segusid; voi

2. Fluoritud silikoonvedelikud, mille kinemaatiline viskoossus on temperatuuril 298 K (25 °C) viiksem
kui 5 000 mm?[s (5 000 sentistooksi);

Summutus- ja flotovedelikud puhtusastmega iile 99,8 %, mis sisaldavad 100 ml kohta vihem kui 25
osakest suurusega 200 pm vdi rohkem ja mis koosnevad vihemalt 85 % ulatuses mis tahes jargmisest
tihendist voi ainest:

1. Dibromotetrafluoroetaan;
2. Poliiklorotrifluoroetiileen (iiksnes 6li- ja vahalaadsed modifikatsioonid); voi
3. Poliibromotrifluoroetiileen;
Fluorosiisivesinikel pdhinevad elektroonika jahutusvedelikud, millel on kéik jargmised omadused:
1. Sisaldavad 85 massiprotsenti vdi enam mis tahes jargmist ithendit v6i nende segu:
a. Perfluoropoliialkiiiileeter-triasiinide voi perfluoroalifaatsete eetrite monomeersed vormid;
b. Perfluoroalkiiiilamiinid;
c. Perfluorotsiikloalkaanid; voi
d. Perfluoroalkaanid;
2. Tihedus 1,5 g/ml voi rohkem mdddetuna temperatuuril 298 K(25 °C);
3. Temperatuuril 273 K (0 °C) vedelas olekus; ja

4. Sisaldab 60 massiprotsenti vdi rohkem fluori;

Tehniline mdrkus:
Punkti 1C006 tihenduses:

a.

Kasutatakse siittimistemperatuuri mddaramisel ASTM D-92s kirjeldatud Clevelandi lahtise tiigli meetodit voi
vastavat siseriiklikku meetodit;

Kasutatakse hangumispunkti mddramisel ASTM D-97s kirjeldatud meetodit voi vastavat siseriiklikku meetodit;

Kasutatakse viskoossusindeksi mddramisel ASTM D-2270s kirjeldatud meetodit voi vastavat siseriiklikku
meetodit;

Kasutatakse termilise stabiilsuse mddramisel jargmist katsemeetodit voi vastavat siseriiklikku meetodit:
20 ml uuritavat vedelikku valatakse 46 ml mahuga roostevabast terasest (tiliip-317) anumasse, millesse on
eelnevalt asetatud 12,5 mm labimdoduga kuulid: iiks M-10 tooriistaterasest, iiks 52100-tiiiipi terasest ning iiks

laevapronksist (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn);

Anum uhutakse seest lammastikuga, suletakse atmosfadrirohul chukindlalt ja kuumutatakse temperatuurini
644+ 6 K (371% 6 °C) ning hoitakse sellel temperatuuril kuus tundi;
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1C007

1C008

Proov loetakse termiliselt stabiilseks, kui iilalkirjeldatud protseduuri 16ppedes on tiidetud jargmised
tingimused:

1. Iga kuuli kaalukaotus on vihem kui 10 mg/mm? kuuli pinna suhtes;
2. Algse viskoossuse muutus, mis on mddratud temperatuuril 311 K (38 °C), on viiksem kui 25 %; ja
3. Summaarne happe- voi aluselisusnumber on viiksem kui 0,40;

Kasutatakse isesiittimistemperatuuri mddramisel ASTM E-659s kirjeldatud meetodit voi vastavat siseriiklikku
meetodit.

Keraamilised ldhtematerjalid, mittekomposiitsed keraamilised materjalid, keraamilised pohimassimaterjalid
ja nende lihteained:

NB: VT KA PUNKTI 1C107.

Titaani liht- voi kompleksboriidide lahteained, mille metalliliste lisandite hulk (v.a kavatsetult lisatud
lisandid) on viiksem kui 5 000 ppm-i ning osakeste keskmine suurus ei iileta 5 pm ja kuni 10 %
osakeste suurus ei iileta 10 pm;

Mittekomposiitsed keraamilised materjalid tootlemata vdi pooltdddeldud kujul, mis koosnevad
titaanboriididest tihedusega 98 % vdi rohkem teoreetilisest tihedusest;

Mirkus:  Punkt 1C007.b ei holma abrasiive.

Keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid klaas- voi oksiidpdhimassiga, mis on armeeritud mis tahes
jargmistest siisteemidest valmistatud kiududega:

1. Valmistatud jargmistest materjalidest:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; voi

d. Si-ON;ja
2. Mille eritdmbetugevus on iile 12,7x10° m;
Keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid, pideva metallfaasiga vdi mitte, mis liidavad osakesi,
niitkristalle v&i kiude, milles rdni, tsirkooniumi voi boori karbiidid v&i nitriidid moodustavad
pohimassi;

Lihteained (nt spetsiaalsed poliimeersed voi metallorgaanilised tthendid) punktis 1C007.c nimetatud
materjalide mone faasi voi faaside tootmiseks:

1. Poliidiorganosilaanid (ranikarbiidi tootmiseks);
2. Polissilatsaanid (rdninitriidi tootmiseks);
3. Poliikarbosilatsaanid (rdni-, siisinik- ja limmastikkomponentidega keraamika tootmiseks);

Keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid oksiid- voi klaaspShimassiga, mis on armeeritud mis tahes
jargmistest stisteemidest saadud pidevkiududega:

1. ALOj; véi
2. Si-C-N.
Markus:  Punkt 1C007 f ei holma komposiite, mis sisaldavad nendest siisteemidest kiude kiu tombetugevusega

alla 700 MPa temperatuuril 1 273 K (1 000 °C) vdi kiudu tGmbe-roome-vastupanuga rohkem kui
1 % roomedeformatsiooni 100 MPa koormisel, 1 273 K (1 000 °C) temperatuuril 100 tunni kestel.

Mittefluoritud poliimeersed ained:

a.

1. Bismaleimiidid;
2. Aromaatsed polilamidoimiidid;

3. Aromaatsed poliiimiidid;
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1C008

1C009

1C010

a. (jatkub)

4. Aromaatsed poliieeterimiidid, mille klaasistumistemperatuur on iile 513 K (240 °C), mis on
madratud kuivmeetodil vastavalt standardis ASTM D 3418 nimetatud meetodile;

Markus:  Punkt 1C008.a ei holma surve all vormitavaid mittesulavaid pulbreid voi vormitud detaile.

b. Termoplastsed vedelkristallkopoliimeerid, mille soojusliku deformeerumise temperatuur on iile 523 K
(250 °C), mdodetuna vastavalt ASTM standardi D-648 meetodile A vdi vastavale siseriiklikule meetodile
koormusega 1,82 N/mmz, ja mis koosnevad:

1. Mis tahes jargmistest:
a. Feniileen, bifeniileen vdi naftaleen; voi
b. Metiil, tertsiaarbutiiiil voi feniiiiliga asendatud fentileen, bifeniileen voi naftaleen; ja
2. Mis tahes jargmisest happest:
a. Tereftaalhape;
b. 6-hiidroksii-2-naftohape; voi
c. 4-hiidroksiibensoehape;
c. Jargmised poliiariileeneeterketoonid:
1. Poliieetereeterketoon (PEEK);
2. Poliieeterketoonketoon (PEKK);
3. Poliieeterketoon (PEK);
4. Poliieeterketooneeterketoonketoon (PEKEKK);
d. Poliiariileenketoonid;

e. Poliiariileensulfiidid, mille ariileeni grupp on bifeniileen, trifeniileen voi nende kombinatsioon;

f.  Poliibifeniileeneetersulfoon.

Tehniline mdrkus:

Klaasistumistemperatuui (T,) mddramisel punktis 1C008 nimetatud ainete puhul kasutatakse ASTM D 3418s
kirjeldatud kuivmeetodit.

Tootlemata fluoritud ithendid:

a. Vinillideenfluoriidi kopoliimeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline
struktuur;

b. Fluoritud poliiimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti vdi rohkem seotud fluori;
. Fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti voi rohkem seotud fluori;

Kiud vdi kiudained, mida vdidakse kasutada orgaanilise, metallilise voi siisinik pShimassi
komposiitstruktuurides voi -laminaatides:

NB: VT KA PUNKTI 1C210.

a. Orgaanilised kiud voi kiudained, millel on kdik jargmised omadused:
1. Erimoodul iile 12,7x10° m; ja
2. Eritdmbetugevus iile 23,5x10* m;
Markus:  Punkt 1C010.a ei hélma poliietiileeni.

b. Sisinikust kiud voi kiudained, millel on kdik jirgmised omadused:
1. Erimoodul iile 12,7x10° m; ja
2. Eritdmbetugevus ile 23,5x10% m;

Markus:  Punkt 1C010.b ei holma kiust voi kiudainest kangast, mis on ette nihtud Ghusiduki tarindite voi
laminaatide parandamiseks eeldusel, et iga iiksiku kangatiiki mdotmed ei iileta 50 cmx90 cm.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja

73

1C010 b. (jitkub)

Tehniline mdrkus:

Punktis 1C010.b nimetatud materjalide omadused mdadratakse SACMA poolt soovitatud meetoditel SRM 12-17
vGi vastavate siseriiklike vedamiskatsetega nagu Jaapani Toostusstandard JIS-R-7 601, punkt 6.6.2, mis pohinevad
koigi katsetulemuste keskmistamisel.

Anorgaanilised kiud v6i kiudained, millel on kéik jirgmised omadused:
1. Erimoodul iile 2,54x10° m; ja

2. Sulamis-, pehmenemis-, lagunemis- voi sublimatsioonipunkt on inertses keskkonnas iile 1 922 K
(1 649 °O);

Murkus: Punkt 1C010 ei hdlma jirgmist:

1. Katkendlikud, mitmefaasilised, poliikristallilised alumiiniumoksiidkiud tiikeldatud kiudude voi
reegliparatu mati kujul, mille ranisisaldus on 3 massiprotsenti voi rohkem ning mille erimoodul on
viiksem kui 10x10°m;

2. Moliibdeen- ja moliibdeenisulamkiud;
3. Boorkiud;

4. Katkendlikud keraamilised kiud, mille sulamis-, pehmenemis-, lagunemis- voi sublimatsioonipunkt
on inertses keskkonnas madalam kui 2 043 K (1 770 °C);

Kiud voi niidid:
1. Mis koosnevad jargmistest komponentidest:
a. Punktis 1C008.a nimetatud poliieeterimiidid; voi
b. Punktides 1C008.b—1C008.f nimetatud materjalid; voi

2. Mis koosnevad punktis 1C010.d.1.a vdi 1C010.d.1.b nimetatud materjalidest, mis on segatud
muude, punktides 1C010.a, 1C010.b vdi 1C010.c nimetatud kiududega;

Vaigu voi pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli voi siisinikuga kaetud kiud (eelvormid)
voi siisinikkiu eelvormid:

1. Mis on valmistatud punktis 1C010.a, 1C010.b v&i 1C010.c nimetatud kiududest voi niitidest;
2. Mis on valmistatud orgaanilistest vi siisiniku kiududest voi niitidest:

a. Eritdmbetugevusega iile 17,7x10% m;

b. Erimooduliga iile 10,15x10° m;

¢. Mis ei ole holmatud punktiga 1C010.a voi 1C010.b; ja

d. Mis on impregneeritud punktides 1C008 vdi 1C009.b nimetatud ainetega, mille
klaasistumistemperatuur (T,) on iile 383 K (110 °C), v&i fenool- voi epoksiivaikudega, mille
klaasistumistemperatuur (T,) on 418 K (145 °C) v&i kdrgem.

Markus: Punkt 1C010.¢ ei holma jirgmist:

a. Epoksiivaik-pohimassiga  eelimpregneeritud ~ siisinikkiud ~ voi  -niidid ~ (prepregmaterjalid)
ohusdidukite tarindite voi laminaatide parandamiseks eeldusel, et iga iiksiku lehe madtmed ei iileta
50 cm=90 cm;

b. Prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- voi epoksiivaikudega, mille
klaasistumistemperatuur  (T,) on madalam kui 433 K (160 °C) ning
tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist.

Tehniline mdrkus:

Klaasistumistemperatuui (T,) madramisel punktis 1C010.e nimetatud ainete puhul kasutatakse ASTM D 3418s
kirjeldatud kuivmeetodit. Klaasistumistemperatuuri mddramisel fenool- ja epoksivaikude puhul kasutatakse
ASTM D 406 5s kirjeldatud meetodit 1 Hz sageduse juures ning kuumutamiskiirusel 2 K ( °C) minutis, kasutades
kuivmeetodit.
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1C011

1C012

1C101

1C102

1C107

Metallid ja tthendid:
NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C111.

a. Metallid, mille osakeste suurus ei iileta 60 pm, kas sfidrilistena, pihustatutena, sferoidsetena,
helvestatutena voi jahvatatutena, ja mis on valmistatud materjalidest, mis koosnevad 99 % voi suuremas

ulatuses tsirkooniumist, magneesiumist voi nende sulamitest;

Tehniline mdrkus:

Hafniumi loomulik sisaldus tsirkooniumis (tiiiipiliselt 2-7 %) arvestatakse koos tsirkooniumiga.

Mirkus:  Punktis 1C011.a loetletud metalle voi sulameid kontrollitakse, olenemata sellest, kas metallid vdi
sulamid on kapseldatud alumiiniumis, magneesiumis, tsirkooniumis voi beriilliumis.

b. Boor voi boorkarbiid 85 % puhtusega voi puhtam, mille osakeste suurus ei ileta 60 pm;

Markus: Punktis 1C011.b loetletud metalle voi sulameid kontrollitakse, olenemata sellest, kas metallid voi
sulamid on kapseldatud alumiiniumis, magneesiumis, tsirkooniumis voi beriilliumis.

c. Guanidiinnitraat;
d. Nitroguanidiin (NQ) (CAS nr 556-88-7).
Jargmised materjalid:

Tehniline mdrkus:

Neid materjale kasutatakse enamasti tuumasoojusallikate puhul.
a. Plutoonium mis tahes kujul, milles plutoonium-238 isotoobi sisaldus on iile 50 massiprotsendi;

Markus:  Punkt 1C012.a ei holma jargmist:

a. Saadetised, milles on plutooniumi 1 gramm voi vahem;

b. Saadetised, milles on 3 efektiivgrammi voi vihem plutooniumi, kui see sisaldub instrumentide
anduriosades.

b. Eelnevalt eraldatud neptuunium-237 mis tahes kujul.
Markus:  Punkt 1C012 ei holma saadetisi, milles neptuunium-237 sisaldus on 1 gramm voi vihem.
Muud kui punktis 1C001 nimetatud rakettmiirskudes ja nende alamsiisteemides kasutatavad materjalid ja

seadmed, mis vdhendavad nende margatavust, nagu radarikiirte  tagasipeegeldumine,
ultraviolett-/infrapuna-ja akustilised signaalid.

Markus 1:  Punkt 1C101 hdlmab jargmist:

a.  Konstruktsioonimaterjalid ja pinnakatted, mis on spetsiaalselt ette nahtud vihendama radarikiirte
tagasipeegeldumist;

b. Pinnakatted, sh varvid, mis on ette nihtud vahendama vdi muundama peegeldavust voi kiiratavust
elektromagnetilise spektri mikrolaine, infrapuna voi ultravioleti piirkonnas.

Markus 2:  Punkt 1C101 ei hdlma pinnakatteid, mida kasutatakse satelliitide soojuse reguleerimiseks.

Korduvkiillastatud piirolitiisitud siisinik-siisinik-materjalid, mis on ette nahtud punktis 9A004 nimetatud
kanderakettidele v3i punktis 9A104 nimetatud sondrakettidele.

Grafiit- ja keraamilised materjalid, muud kui punktis 1C007 nimetatud:

a. DPeeneteraline rekristalliseeritud grafiit puistetihedusega 1,72 gfem® vdi rohkem, méddetud
temperatuuril 288 K (15 °C), mille osakeste suurus on 100 pm vdi vihem ja mida kasutatakse
rakettmiirskude diitiside ja atmosféiri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste valmistamisel:

1. Silindrid diameetriga 120 mm voi rohkem ja pikkusega 50 mm voi rohkem;

2. Torud sisediameetriga 65 mm voi rohkem ja seinapaksusega 25 mm voi rohkem ning pikkusega
50 mm voi rohkem;

3. Plokid modtudega 120 mmx120 mmx50 mm voi rohkem.

Markus:  Vt ka punkti 0C004.
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1C107  (jitkub)

b. Piroliiiitiline voi kiudarmeeritud grafiit, mida kasutatakse rakettmiirskude diiiiside ja atmosfaari
taassisenevate sdidukite ninamike otste valmistamisel;

Markus:  Vt ka punkti 0C004.

¢. Keraamilised komposiitmaterjalid (dielektrilise ldbitavuse konstandiga 6 ja vihem, sagedusvahemikus
100 Hz kuni 10 000 MHz), mida kasutatakse rakettmiirskude radoomide valmistamiseks;

d. Masintoodeldavad mahulised ranikarbiidiga tugevdatud poletamata keraamilised materjalid, mida
kasutatakse rakettmiirskude ninamike otste valmistamisel.

1C111 Raketikiitused ja raketikiituste keemilised komponendid, muud kui punktis 1C011 nimetatud:

a. Toukeained:

1.

Sfadrilistest osakestest alumiiniumipulber, muu kui sodjalise otstarbega kaupade nimekirjas
nimetatud, mille osakeste iihtlane diameeter on vdhem kui 200 pm ja alumiiniumisisaldus 97
massiprotsenti vdi rohkem, kui vihemalt 10 % kogukaalust moodustavad vidhema kui 63 pm
labimooduga osakesed, vastavalt standardile 1SO 2591:1988le voi vastavale siseriiklikule
standardile;

Tehniline markus:

Osakese suurus 63 pm (ISO R-565) vastab 250 megile (Tyler) vdi 230 mesile (ASTM standard E-11).

. Metallilised kiitused, muud kui sdjalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud, kas sfdarilised,

pihustatud, helbekujulised voi sferoidsed, mille osakesed on viiksemad kui 60 pm ja mis sisaldavad
97 massiprotsenti voi rohkem mis tahes jirgmist elementi:

a. Tsirkoonium;
b. Berillium;
c. Magneesium; voi

d. Eespool punktides a—c nimetatud metallide sulamid;

Tehniline mdrkus:

Hafniumi loomulik sisaldus tsirkooniumis (tiiiipiliselt 2-7 %) arvestatakse koos tsirkooniumiga.
Jargmised vedelad oksiideerivad ained:

a. Dilimmastiktrioksiid;

b. Lammastikdioksiid/dilimmastiktetroksiid;

c¢. Dilimmastikpentoksiid;

d. Lammastikoksiidide segud (MON — Mixed Oxides of Nitrogen);

Tehniline mdrkus:

Lammastikoksiidide segud (MON) on limmastikoksiidi (NO) lahused
dilammastiktetroksiidis/lammastikdioksiidis (N ,0,/NO,), mida on voimalik kasutada raketisiisteemides. On
olemas hulk erineva kontsentratsiooniga segusid, millele saab viidata lithendiga MONi v3i MONIj, kus i ja
j on tdgisarvud, mis nditavad limmastikoksiidi kaalulist sisaldust protsentides antud segus (nt MON?3 sisaldab
3 % lammastikoksiidi, MON25 sisaldab 25 % lammastiksoksiidi). Ulempiiriks on MON40 ehk 40 %
lammastikoksiidi).

e. VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
Inhibeeritud suitsev limmastikhape (IRENA);
f. VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C238

Fluorist ja tthest vdi enamast muust halogeenist, hapnikust voi lammastikust koosnevad
tthendid.

b. Poliimeersed ained:

. Karboksiiiil-otsaga poliibutadieen (CTPB);

Hiidroksiitil-otsaga poliibutadieen (HTPB), muu kui sojalise otstarbega kaupade nimekirjas
nimetatud;

Poliibutadieen-akriiiilhape (PBAA);

Poliibutadieen-akriiiilhape-akriitilnitriil (PBAN);
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1C111

1C116

1C117

1C118

1C202

(jatkub)
¢. Muud raketikiituse lisandid ja toimeained:
1. VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
Butatseen;
2. Trietiileenglitkooldinitraat (TEGDN);
3. 2-nitrodifeniiiilamiin;
4. Trimetiiiiloletaantrinitraat (TMETN);
5. Dietiileenglitkooldinitraat (DEGDN);

6. Ferrotseeni derivaadid, muud kui sojalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud.

Markus:  Raketikiituseid ja raketikiituste koostisse kuuluvaid kemikaalide kohta, mida ei ole punktis 1C111
nimetatud, vaata sojalise otstarbega kaupade nimekirja.

Vanandatud martensiitterased (terased, mida reeglina iseloomustab korge nikli- ja vdga madal
stisinikusisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine vanandamise eesmirgil) lehtede,
plaatide ja torude kujul, mille paksus voi seinapaksus ei ileta 5 mm ning mille tdmbetugevus on 1 500 MPa
ja rohkem temperatuuril 293 K (20 °C).

NB: VT KA PUNKTI 1C216.

Volfram, moliibdeen ja nende sulamid samakujuliste sfddriliste voi pihustatud osakeste kujul, mille osakeste
diameeter ei iileta 500 mikromeetrit, puhtusastmega 97 % voi rohkem, mis on ette nihtud rakettmiirskude
mootorite komponentide, st soojusekraanide, diitisipdhimike, diiiisikdride ja tdukevektori juhtimispindade
valmistamiseks.
Titaanstabiliseeritud roostevaba dupleksteras (Ti-DSS), millel on:
a. Koik jargmised omadused:
1. Sisaldavad 17,0-23,0 massiprotsenti kroomi ja 4,5-7,0 massiprotsenti niklit;
2. Nende titaanisisaldus on iile 0,10 massiprotsendi; ja
3. Nende raua-austeniidi mikrostruktuur (samuti viidatud kui kahefaasiline mikrostruktuur), millest
vihemalt 10 mahuprotsenti on austeniiti (kooskdlas standardi ASTM E-1181-87 vdi vastavate
siseriiklike standarditega); ja
b. Mis tahes jirgmine omadus:
1. Kangid vdi varvad mdotmetega 100 mm voi rohkem igas suunas;
2. Lehed laiusega 600 mm vdi rohkem ja paksusega 3 mm voi vihem; voi
3. Torud vilislibimodduga 600 mm voi rohkem ja seinapaksusega 3 mm voi vahem.
Sulamid, muud kui punktis 1€002.b.3 voi 1C002.b.4 nimetatud:
a.  Alumiiniumisulamid, millel on mélemad jirgmised omadused:
1. Tombetugevus 460 MPa vdi rohkem temperatuuril 293 K (20 °C); ja
2. Torud voi silindrikujulised tdismaterjalid (sh sepised), mille valislibimo6t on iile 75 mm;
b. Titaanisulamid, millel on mdlemad jirgmised omadused:

1. Tombetugevus 900 MPa vdi rohkem temperatuuril 293 K (20 °C); ja

2. Torud vai silindrikujulised tdismaterjalid (sh sepised), mille vilislibimodt on iile 75 mm;

Tehniline markus:
“Sulam” tahistab antud juhul sulamit enne ja parast termotdotlust.
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1C210

1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

Kiud voi niidid voi prepregmaterjalid, muud kui punktides 1C010.a, 1C010.b v6i 1C010.e nimetatud:
a. Susinik- voi aramiidkiud voi -niidid, millel on iiks jargmistest omadustest:
1. Erimoodul 12,7x10° m v6i rohkem; voi

2. Eritdmbetugevus 235x10% m vdi rohkem;

Miirkus:  Punkt 1C210.a ei hdlma aramiidkiude ja -niite, mis sisaldavad 0,25 massiprotsenti vdi rohkem estril
pohinevat kiupinna modifikaatorit;

b. Klaaskiud v6i -niidid, millel on mdlemad jirgmised omadused:
1. Erimoodul 3,18x10° m vdi rohkem; ja
2. Eritdmbetugevus 76,2x 10° m voi rohkem;
¢. Temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad 1ongad, heided, koisikud ja lindid, mille laius ei

tileta 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud punktides 1C210.a vdi 1C210.b nimetatud
stisinik- voi klaaskiududest- voi -niitidest.

Tehniline markus:

Vaik moodustab siin komposiidi pohimassi.

Markus:  Punktis 1C210 piirduvad kiud ja niidid pidevate monokiudude, 1ongade, heiete, kdisikute ja lintidega.

Vanandatud martensiitteras, muu kui punktis 1C116 nimetatud, mille tdmbetugevus on temperatuuril 293
K (20 °C) 2 050 MPa voi rohkem.

Markus:  Punkt 1C216 ei holma detaile, mille iikski lineaarmdode ei iileta 75 mm.

Tehniline markus:
“Vanandatud martensiitteras” tahistab antud juhul vanandatud martentsiitterast enne ja pdrast termotootlust.

Boor, mida on boor-10 isotoobi ('°B) suhtes rikastatud iile selle isotoobi looduslikult esineva sisalduse,
jargmiselt: elementkujul, iihenditena, boori sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, kdigi
eelkirjeldatute heitmete voi jddtmetena.

Markus:  Punktis 1C225 boori sisaldavate segude hulka loetakse ka boori sisaldavad materjalid.

Tehniline markus:

Boor-10 looduslik sisaldus on ligikaudu 18,5 massiprotsenti (20 aatomprotsenti).

Volfram, volframkarbiid ja sulamid, mis sisaldavad tile 90 massiprotsenti volframi, ja millel on mélemad
jargmised omadused:

a. Silindrikujulise siimmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siselibimddduga ile 100 mm, kuid
vihem kui 300 mm; ja

b. Kogumass iile 20 kg.

Markus:  Punkt 1C226 ei holma spetsiaalselt kaaluvihtidena voi gammakiirguse kollimaatoritena kasutamiseks
valmistatud tooteid.

Kaltsium, millel on molemad jargmised omadused:

a. Sisaldab kaaluliselt vahem kui 1 000 miljondikosa muid metallilisi lisandeid kui magneesium; ja
b. Sisaldab kaaluliselt vahem kui 10 miljondikosa boori.

Magneesium, millel on moélemad jirgmised omadused:

a. Sisaldab kaaluliselt vahem kui 200 miljondikosa muid metallilisi lisandeid kui kaltsium; ja

b. Sisaldab kaaluliselt vahem kui 10 miljondikosa boori.

Vismut, millel on mélemad jargmised omadused:

a. Puhtusaste 99,99 massiprotsenti vdi rohkem; ja

b. Kaaluline hobedasisaldus on vihem kui 10 miljondikosa.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

Beriillium metallina ja sulamitena, mis sisaldavad iile 50 massiprotsenti bertilliumi, beriilliumiiihendid,
tooted nendest ning nende heitmed voi jadtmed.

Meirkus: Punkt 1C230 ei hdlma jargmist:

a. Metallaknad réntgeniseadmetele voi puuraukude sondidele;

b. Oksiidina kas valmistoodete vdi pooltoodete kujul, mis on spetsiaalselt ette ndhtud elektroonika
komponentide osadeks voi elektronliilituste pohimikeks;

c. Beriill (beriillium- ja alumiiniumsilikaat) smaragdide voi akvamariinide kujul.

Hafnium metallina ja sulamitena, mis sisaldavad iile 60 massiprotsendi hafniumi, hafniumiithendid, mis
sisaldavad iile 60 massiprotsendi hafniumi, tooted nendest ning nende heitmed voi jadtmed.

Heelium-3 (*He) v&i seda sisaldavad segud ning tooted ja seadmed, mis neid sisaldavad.

Markus:  Punkt 1C232 ei hdlma tooteid ega seadmeid, mis sisaldavad vihem kui 1 g heelium-3.

Liitium, mida on liitium-6 isotoobi (°Li) suhtes rikastatud iile selle isotoobi looduslikult esineva sisalduse
ning tooted ja seadmed, mis sisaldavad rikastatud liitiumi jirgmiselt: elementkujul, sulamitena, iithenditena,
liitiumi sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, kdigi eelkirjeldatute heitmete voi jddtmetena.

Markus:  Punkt 1C233 ei holma termoluminestsentsdosimeetreid.

Tehniline mdrkus:

Liitium-6 looduslik sisaldus on ligikaudu 6,5 massiprotsenti (7,5 aatomprotsenti).

Tsirkoonium, milles hafniumi on kaaluliselt vihem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
jargmiselt: tsirkoonium metallina, sulamitena, mis sisaldavad iile 50 massiprotsenti tsirkooniumi, iithendid,
tooted nendest ning nende heitmed voi jadtmed.

Markus:  Punkt 1C234 ei holma tsirkooniumi fooliumi kujul, mille paksus on 0,1 mm v6i vahem.

Triitium, triitiumitthendid, triitiumi sisaldavad segud, milles triitiumiaatomite suhe vesinikuaatomite suhtes
on suurem kui 1:1 000, ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.

Markus:  Punkt 1C235 ei holma kaupu ega seadmeid, milles triitiumisisaldus on kuni 1,48x10° GBq (40 Ci).
Alfa-aktiivsed radionukliidid, poolestusajaga 10 pdeva vdi rohkem, kuid vihem kui 200 aastat, jargmisel
kujul:

a. Elementkujul;

b. Uhenditena, mille summaarne alfa-aktiivsus on 37 GBq/kg (1 Cifkg) vdi rohkem;
c. Segudena, mille summaarne alfa-aktiivsus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) v6i rohkem;
d. Eelnimetatuid sisaldavate toodete vdi seadmetena.

Markus:  Punkt 1C236 ei holma kaupu ja seadmeid, milles sisalduy alfa-aktiivsus on kuni 3,7 GBq (100
millikiiriid).

Raadium-226 (**°Ra), raadium-226 sulamid, raadium-226 iihendid ja segud, mis sisaldavad raadium-226,
nendest valmistatud tooted ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.
Mrkus: Punkt 1C237 ei hélma jirgmist:

a. Meditsiinilised seadmed;

b. Toode véi seade, mis sisaldab vihem kui 0,37 GBq (10 millikiiriid) raadium-226.

Kloortrifluoriid (CIF;).

Brisantlohkeained, muud kui sdjalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud, voi ained voi segud, mis
sisaldavad neid iile 2 massiprotsendi ja mille kristalne tihedus on iile 1,8 gfcm? ja detonatsiooni kiirus iile
8 000 m/s.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja

79

1C240

1C350

Niklipulber v6i poorne (kdsn) nikkel, muu kui punktis 0C005 nimetatud:

a.

b.

Niklipulber, mille on mélemad jirgmised omadused:
1. Puhtusaste 99,99 massiprotsenti vdi rohkem; ja
2. Keskmine osakese suurus alla 10 pm moddetuna vastavalt ASTM standardile B330;

Poorne (kdsn) nikkel, mis on toodetud punktis 1C240.a nimetatud materjalist.

Murkus:  Punkt 1C240 ei hdlma jirgmist:

a. Kiuline niklipulber;

b. Uksikud poorsest niklist lehed pindalaga 1 000 cm? vdi vihem lehe kohta.

Tehniline mdrkus:

Punktis 1C240.b peetakse silmas poorset metalli, mis saadakse punktis 1C240.a nimetatud materjalide
kokkusurumisel ja paagutamisel metalseks materjaliks, mis sisaldab omavahel ithendatud peeneid poore labi kogu selle
struktuuri.

Kemikaalid, mida voidakse kasutada lihteainena miirkkemikaalide valmistamisel, ja itht voi mitut nimetatud
kemikaali sisaldavad keemilised segud:

NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C450.

1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

Tiodiglitkool (111-48-8);
Fosforoksiikloriid (10025-87-3);
Dimetiiiilmetiiiilfosfonaat (756-79-6);

VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
metiiiilfosfoniiiildifluoriid (676-99-3);

Metiiiilfosfoniiiildikloriid (676-97-1);
Dimetiiiilfosfit (868-85-9);

Fosfortrikloriid (7719-12-2);

Trimetiiiilfosfit (121-45-9);

Tioniitilkloriid (7719-09-7);
3-hiidroksii-1-metiitilpiperidiin (3554-74-3);

N, N-diisopropiiiil-B-aminoetiiiilkloriid (96-79-7);
N, N-diisopropiiiil-B-aminoetaantiool (5842-07-9);
3-kinoklidinool (1619-34-7);

Kaaliumfluoriid (7789-23-3);

2-kloroetanool (107-07-3);

Dimetiitilamiin (124-40-3);

Dietiiiiletiiiilfosfonaat (78-38-6);

Dietiiiil-N, N-dimetiiiilfosforamidaat (2404-03-7);
Dietiiiilfosfit (762-04-9);
Dimetiiiilamiinhiidrokloriid (506-59-2);
Etiiiilfosfiniiiildikloriid (1498-40-4);
Ettitilfosfontiiildikloriid (1066-50-8);

VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
etitiilfosfoniiiildifluoriid (753-98-0);

Vesinikfluoriid (7664-39-3);
Metiiiilbensilaat (76-89-1);

Metiiiilfosfiniitildikloriid (676-83-5);
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(jatkub)

27. N, N-diisopropiiiil-8-aminoetanool (96-80-0);

28. Pinakoliiiilalkohol (464-07-3);

29. VT S()]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
O-etiiiil-2-diisopropiiiilaminoetiiiilmetiiiilfosfoniit (57856-11-8);

30. Trietiiiilfosfit (122-52-1);

31. Arseentrikloriid (7784-34-1);

32. Bensiiiilhape (76-93-7);

33. Dietiitilmetiiiilfosfoniit (15715-41-0);

34. Dimetiiiiletiiiilfosfonaat (6163-75-3);

35. Etiiiilfosfiniiiildifluoriid (430-78-4);

36. Metiiiilfosfiniiiildifluoriid (753-59-3);

37. 3-kinoklidoon (3731-38-2);

38. Fosforpentakloriid (10026-13-8);

39. Pinakoloon (75-97-89);

40. Kaaliumtsiianiid (151-50-8);

41. Kaaliumbifluoriid (7789-29-9);

42. Ammooniumvesinikfluoriid (1341-49-7);

43. Naatriumfluoriid (7681-49-4);

44, Naatriumbifluoriid (1333-83-1);

45. Naatriumtsiianiid (143-33-9);

46. Trietanoolamiin (102-71-6);

47. Fosforpentasulfiid (1314-80-3);

48. Diisopropiiiilamiin (108-18-9);

49. Dietiiiilaminoetanool (100-37-8);

50. Naatriumsulfiid (1313-82-2);

51. Vidvelmonokloriid (10025-67-9);

52. Viiveldikloriid (10545-99-0);

53. Trietanoolamiinhiidrokloriid (637-39-8);

54. N, N-diisopropiiiil-2-aminoetiiiilkloriidhiidrokloriid (4261-68-1).

Mirkus 1:

Mrkus 2:

Mirkus 3:

Mirkus 4:

Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C350 keemilisi
segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punkti 1C350 alapunktides 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21,
22,26,27,28,31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 54 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta kdnealusest segust iile 10 massiprotsendi.

Keemiarelvade konventsiooniga iithinenud riikidesse eksportimisel ei hdlma punkt 1C350 keemilisi
segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punkti 1C350 alapunktides 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21,
22,26,27,28, 31,32, 33, 34, 35, 36 ja 54 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta konealusest segust iile 30 massiprotsendi.

Punkt 1C350 ei hdlma keemilisi segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punkti 1C350 alapunktides 2,
6,7,8, 9,10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52 ja 53 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest
segust iile 30 massiprotsendi.

Punkt 1C350 ei holma tarbekaupadena mddratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemiiiigiks
isiklikuks kasutamiseks voi pakendatud iiksikisikule kasutamiseks.
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1C351

Inimpatogeenid, zoonoosid ja toksiinid:

a.

Viirused, kas loomulikud, aktiveeritud v6i modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste
kultuuridega:

1.
2.
3.

o e N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chikungunya viirus;

Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku viirus;
Dengue’i palaviku viirus;

Hobuste ida entsefalomiieliidi viirus;

Ebola viirus;

Hantaani viirus;

Junini viirus;

Lassa palaviku viirus;

Liimfotsiitaarse koriomeningiidi viirus;
Machupo viirus;

Marburgi viirus;

Ahvide rougeviirus;

Rifti oru palaviku viirus;

Puukentsefaliidi viirus/vene kevad-suve entsefaliidi viirus;
Variola viirus (ehk tavaline rougeviirus);
Hobuste venetsueela entsefalomiieliidi viirus;
Hobuste liddne entsefalomiieliidi viirus;
White-pox'i viirus;

Kollapalaviku viirus;

Jaapani entsefaliidi viirus;

Riketsiad, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste
kultuuridega:

1.
2.
3.
4.

Coxiella burnetii;
Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);
Rickettsia prowasecki;

Rickettsia rickettsii;

Bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) v5i saastatud jargmiste
kultuuridega:

1.
2.
3.

o o N

11.
12.
13.

Bacillus anthracis;

Brucella abortus;

Brucella melitensis;

Brucella suis;

Chlamydia psittaci;

Clostridium botulinum;

Francisella tularensis;

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

. Salmonella typhi;

Shigella dysenteriae;
Vibrio cholerae;

Yersinia pestis;
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1C351  (jiitkub)

d. Toksiinid ja nende alarithmad:

1.

O e N O

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Botulismitoksiin;

Merkus: Punkt 1C351.d.1 ei hdlma botulismitoksiini toote vormis, mis vastab koikidele jirgmistele
kriteeriumidele:

1. On farmatseutilised formulatsioonid, mis on mdeldud inimeste meditsiiniliseks raviks;
2. On eelnevalt pakendatud meditsiinitoodetena turustamiseks;
3. On riigi ametiasutuse poolt lubatud turustamiseks meditsiinitoodetena.
Clostridium perfingens’i toksiin;
Konotoksiin;
Ritsiin;
Saksitoksiin;
Shigatoksiin;
Staphylococcus aureus'e toksiin;
Tetrodotoksiin;
Verotoksiin;
Mikrotsiistiin(Cyanginosin);
Aflatoksiinid;
Abrin;
Kooleratoksiin;
Diatsetoksisksirpenooltoksiin;
T-2 toksiin;
HT-2 toksiin;
Modeksiin;
Volkensiin;

Viscum album Lectin 1 (viskumiin).

Markus:  Punkt 1C351 ei holma vaktsiine ja immunotoksiine.

1C352 Loompatogeenid:

a.

Viirused, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste
kultuuridega:

1.
2.

N=REe - N

Sigade aafrika katku viirus;
Lindude gripiviirus, mis on:
a. Mittekirjeldatud; voi

b. Médratletud direktiivis 92/40/EMU (EUT L 167, 22.6.1992, Ik 1) kui suure patogeensusega
viirused:

1. A-tiitipi viirused, mille intravenoosse patogeensuse indeks (IVPI) kuuenddalalastel tibudel
on suurem kui 1,2; voi

2. A-tlitipi viiruste alatiiiibid H5 voi H7, mille korral nukleotiidide jirjestusmédramine néitab
mitmealuseliste aminohapete olemasolu hemaglutiniini I6hestamispiirkonnas;

Lammaste katarraalse palaviku viirus;
Suu- ja sorataudi viirus;

Kitsede rougeviirus;

Sigade herpesviirus/Aujeszky haigus;
Sigade katku viirus;

Lyssa-viirus;

Newecastle’i haiguse viirus;
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(jatkub)

10. Viikemaletsejate katku viirus;

11. Sigade enteroviirus tiiiip 9 (sigade vesikulaarhaiguste viirus);

12. Veisekatku viirus;

13. Lammaste rdugeviirus;

14. Tescheni haiguse viirus;

15. Vesikulaarse stomatiidi viirus;

Miikoplasma miikoidid, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi

materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult idustatud voi saastatud nimetatud
miikoplasma miikoididega.

Mrkus:  Punkt 1C352 ei holma vaktsiine.

1C353  geneetilised elemendid ja geneetiliselt muundatud organismid:

a.

Geneetiliselt muundatud organismid voi geneetilised elemendid, mis sisaldavad punktis 1C351.a—,
1C352 vdi 1C354 madratletud organismide patogeensusega seotud nukleiinhappejdrjestusi;

Geneetiliselt muundatud organismid voi geneetilised elemendid, mis sisaldavad patogeensusega seotud
nukleiinhappejarjestusi, mis kodeerivad mis tahes punktis 1C351.d nimetatud toksiine voi toksiinide
alartihmasid.

Tehniline markus:

Geneetilised elemendid holmavada muu hulgas geneetiliselt muundatud v6i muundamata kromosoome, genoome,
plasmiide, transponsoone ja vektoreid.

1C354 Taimpatogeenid:

a.

Bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuuridega:

1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. Citri, kaasa arvatud Xanthomonas campestris pv. citri tiiiipidele A,B,C, D,
E omistatavad tiived voi teisiti klassifitseerituna Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv.

aurantifolia voi Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

Seened, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuuridega:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcycolus ulei (stinontiim Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (siinontiim Puccinia graminis f. sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (siinoniiiim Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea|pyricularia oryzae).

1C450 Mirkkemikaalid ja nende ldhteained ning iiht v6i mitut nimetatud kemikaali sisaldavad keemilised segud:

NB: VTKA PUNKTE 1C350JA 1C351.d NING SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.

a.

Miirkkemikaalid:

1. Amiton: O, O-dietiiiil-S-[2-(dietiiiilamino)etiiiil]fosforotiolaat (78-53-5) ja vastavad alkiiiilitud voi
protoneeritud soolad;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometiiiil)-1-propeen (382-21-8);

3. VT SO]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJAS
BZ: 3-kinoklidiniiiilbensiilaat (6581-06-2);
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4.

5.

Fosgeen: karboniiiildikloriid (75-44-5);
Tsitaankloriid (506-77-4);

Vesiniktsiianiid (74-90-8);

Kloropikriin: trikloronitrometaan (76-06-2);

Markus 1:  Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450
keemilisi segusid, mis sisaldavad itht v3i mitut punktides 1C450.4.1 ja 1C450.a.2 nimetatud
kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest segust iile 1 massiprotsendi.

Markus 2:  Keemiarelvade konventsiooniga iihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450
keemilisi segusid, mis sisaldavad iitht v3i mitut punktides 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 nimetatud
kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest segust iile 30
massiprotsendi.

Markus 3:  Punkt 1C450 ei holma keemilisi segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punktides 1C450.a.4,
1C450.0.5, 1C450.0.6 ja 1C450.a.7 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta konealusest segust iile 30 massiprotsendi.

b. Miirkkemikaalide lihteained:

1.

Kemikaalid, vilja arvatud sojalise otstarbega kaupade nimekirjas voi punktis 1C350 nimetatud, mis
sisaldavad fosforiaatomit, millega on seotud iiks (normaal- voi iso-) metiiill-, etiitil- voi
propiiilrithm, kuid mitte enam siisinikuaatomeid;

Markus:  Punkt 1C450.b.1 ei hdlma jargmist: Fonofos: O-etiiiil-S-feniliiletiiiilfosfonotiolotionaat
(944-22-9);

N, N-dialkiiiil[metidil, etiiiil, n-propiiiil- voi isopropiiiil-]-fosforamiidi dihalogeniidid;

Dialkiitil[metiiiil, etiitil, n-propiiiil vdi isopropiiiil]-N, N-dialkiiiil[metiiiil, etiiiil, n-propiiiil voi
isoproptiiil]-fosforamidaadid, ~muud  kui  punktis  1C350  nimetatud  dietadl-N,
N-dimetiiiilfosforamidaat;

N, N-dialkiiil[metiiil, etiiiil, n-propiiiil voi isopropiiiillaminoetiiiil-2-kloriidid ja vastavad
protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,
N-diisopropiiiil-(beta)-aminoetiiiilkloriidhiidrokloriid;

N, N-dialkiitil-[metiitil, etiiiil, n-propttil voi isopropiiiil]laminoetaan-2-oolid ja vastavad
protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N, N-diisopropiiiil-(beta)-aminoetanool
(96-80-0) ja N, N-dietiiiilaminoetanool (100-37-8);

Markus: Punkt 1C450.b.5 ei hdlma jargmist:

a. N, N-dimetiiiilaminoetanool (108—01-0) ja vastavad protoneeritud soolad;
b. N, N-dietiiiilaminoetanool ja vastavad protoneeritud soolad (100-37-8);

N, N-dialkiitil-[metiidil, etiiiil, n-propiiill voi isopropiiiil]aminoetaan-2-tioolid ja vastavad
protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,
N-diisopropiiiil-(beta)-aminoetaantiool;

Etiitildietanoolamiin (139-87-7);
Metiiiildietanoolamiin (105-59-9).

Markus 1:  Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450
keemilisi segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punktides 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3,
1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta kdnealusest segust iile 10 massiprotsendi.

Markus 2:  Keemiarelvade konventsiooniga iihinenud riikidesse eksportimisel ei hdolma punkt 1C450
keemilisi segusid, mis sisaldavad iiht voi mitut punktides 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3,
1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta konealusest segust iile 30 massiprotsendi.

Markus 3:  Punkt 1C450 ei holma keemilisi segusid, mis sisaldavad iiht v6i mitut punktides 1C450.b.7 ja
1C450.b.8 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest
segust iile 30 massiprotsendi.

Markus 4:  Punkt 1C450 ei holma tarbekaupadena mddratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemiiiigiks
isiklikuks kasutamiseks voi pakendatud iiksikisikule kasutamiseks.
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1D
1D001

1D002

1D101

1D103

ID201

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktides 1BO01-1B003 nimetatud seadmete
arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

Tarkvara, mis on ette nihtud orgaaniliste ja metalliliste pdhimasside, siisinikpdhimassilaminaatide voi
-komposiitide arendamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 vdi
1B119 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette ndhtud selliste vahendatud mérgatavusega signaalide analiiiisiks nagu
radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-/infrapuna- voi akustilised signaalid.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 1B201 nimetatud kaupade kasutamiseks.
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1E

1E001

1E002

1E101

1E102

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktides 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005, 1B voi 1C
nimetatud seadmete voi materjalide arendamiseks ja tootmiseks.

Muu tehnoloogia:
a. Tehnoloogia poliibensotiasoolide vdi poliibensoksasoolide arendamiseks ja tootmiseks;

b. Tehnoloogia selliste fluoroelastomeerithendite arendamiseks ja tootmiseks, mis sisaldavad vahemalt iihte
viniiiileetermonomeeri;

c. Tehnoloogia jargmiste lihtematerjalide voi mittekomposiitsete keraamiliste materjalide tootmiseks:
1. Lihtematerjalid, millel on kéik jargmised omadused:

a. Uks jargmisest loetelust:
1. Tsirkooniumi liht- v6i kompleksoksiidid ja rini voi alumiiniumi kompleksoksiidid;
2. Boori lihtnitriidid (kuubilise vorega kristallide kujul);
3. Rini voi boori liht- voi komplekskarbiidid; voi
4. Rani liht- voi kompleksnitriidid;

b. Summaarne metalliliste lisandite hulk, vilja arvatud spetsiaalselt lisatavad, on viiksem kui:
1. 1000 miljondikosa lihtoksiidide voi karbiidide korral; voi
2. 5000 miljondikosa kompleksiihendite vdi lihtnitriidide korral; ja

¢. Mis tahes jargmiste omadustega:

1. Tsirkooniumid, mille keskmine osakeste suurus ei iileta 1 pm ja kuni 10 % osakeste suurus
ei tleta 5 pm;

2. Muud ldhtematerjalid, mille keskmine osakeste suurus ei iileta 5 pm ja kuni 10 % osakeste
suurus ei tileta 10 pm; voi

3. Millel on koik jargmised omadused:
a. Liistakud, mille pikkuse ja paksuse suhe iletab 5;

b. Niitkristallid, mille pikkuse ja 1ibimdddu suhe iletab 10 labimootude korral, mis on
viiksemad kui 2 pm; ja

c. Pidev voi tiikeldatud kiud, mille 1dbimd6t on viiksem kui 10 pm;

2. Mittekomposiitsed keraamilised materjalid, mis on valmistatud punktis 1E002.c.1 nimetatud
materjalidest;

Mrkus:  Punkt 1E002.c.2 ei hdlma tehnoloogiat abrasiivide kavandamiseks voi tootmiseks.
d. Tehnoloogia aromaatsete poliiamiidkiudude tootmiseks;
e. Tehnoloogia punktis 1C001 nimetatud materjalide installeerimiseks, hooldamiseks voi parandamiseks;

f.  Tehnoloogia punktis 1A002, 1C007.c véi 1C007.d nimetatud komposiitstruktuuride, -laminaatide voi
-materjalide parandamiseks.

Markus:  Punkt 1E002.f ei hlma tehnoloogiat, mis on vajalik tsiviilshusdidukite tarindite remondiks, kasutades
siisinikkiude ja -niitmaterjale ning epoksiivaike, mis sisalduvad ohusoidukivalmistaja kdsiraamatus.

Tehnoloogia iildmarkustele vastav tehnoloogia punktis 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119,
1€001, 1€101, 1€107, 1C111-1C117, 1D101 v&i 1D103 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia punktis 1D001, 1D101 voi 1D103 nimetatud tarkvara
arendamiseks.
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1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

Tehnoloogia temperatuuri, rohu voi atmosfddri reguleerimiseks autoklaavides voi hiidroklaavides
komposiitide voi osaliselt toodeldud komposiitide tootmisel.

Tehnoloogia piiroliiiitiliselt saadud materjalide tootmiseks, mis on moodustunud valuvormil, spindlil voi
muul alusel lihtegaasidest, mis lagunevad temperatuurivahemikus 1 573 K (1 300 °C) kuni 3173 K
(2 900 °C), rohkudel 130 Pa kuni 20 kPa.

Markus:  Punkt 1E104 hdlmab tehnoloogiat lihtegaaside koostise jaoks, voolukiirusi ja protsessi juhtimise
programmi ning parameetreid.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 1A002, 1A202, 1A225-1A227, 1B201,
1B225-1B233,1C002.a.2.c vdi 1C002.a.2.d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 vd6i 1D210
nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia punktis 1A202 voi 1A225-1A227 nimetatud kaupade
arendamiseks voi tootmiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia punktis 1D201 nimetatud tarkvara arendamiseks.
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2A Siisteemid, seadmed ja komponendid

NB:  Miiravabade laagrite kohta vaata sojalise otstarbega kaupade nimekirja.

2A001 Veerelaagrid ja laagrisiisteemid ning nende komponendid:
Markus:  Punkt 2A001 ei holma kuule, mille tootja poolt mddratud tolerantsid ISO 3290 standardi kohaselt

a.

C.

vastavad tipsusklassile 5 voi on halvemad.

Kuullaagrid voi tervikrull-laagrid, mille tootja méddratletud tolerantsid vastavad ISO 492 tapsusklassile 4
(voi ANSI/ABMA Std 20 tipsusklassile ABEC-7 vdi RBEC-7 vdi vastavatele siseriiklikele normidele) voi
on paremad ja mille veerevdrud ja -kehad on valmistatud monelmetallist voi beriilliumist;

Markus:  Punkt 2A001.a ei holma koonusrull-laagreid.

. Muud kuullaagrid voi tervikrull-laagrid, mille tootja méaratletud tolerantsid vastavad ISO 492

tapsusklassile 2 (voi ANSI/ABMA Std 20 tdpsusklassile ABEC-9 voi RBEC-9 voi vastavatele siseriiklikele
normidele) voi on paremad;

Markus:  Punkt 2A001.D ei hdlma koonusrull-laagreid.

Aktiivsed magnetlaagrisiisteemid, mis kasutavad monda jargmistest:

1. Materjalid, mille magnetvootihedus on 2,0 T v6i suurem ja voolavuspiir on iile 414 MPa;
2. Tiiselektromagnetilised 3D homopolaarsed eelmagneetimiskonstruktsioonid ajamitele; voi

3. Korgetemperatuurilised (450 K (177 °C) ja kdrgem) asendiandurid.

2A225 Tiiglid, mis on valmistatud vedelatele aktiniidmetallidele vastupidavatest materjalidest:

a.

b.

C.

Tiiglid, millel on m&lemad jargmised omadused:
1. Mahutavus 150-8 000 cm’; ja

2. Valmistatud jirgmistest materjalidest voi kaetud mis tahes jirgmiste materjalidega, mille puhtusaste
on 98 massiprotsenti voi rohkem:

a. Kaltsiumfluoriid (CaF,);
b. Kaltsiumtsirkonaat (metatsirkonaat) (CaZrO;);
c. Tseeriumsulfiid (Ce,S;);
d. Erbiumoksiid (Er,05);
e. Hafniumoksiid (HfO,);
f.  Magneesiumoksiid (MgO);
Nitriiditud nioobiumi-titaani-volframisulam, mis sisaldab ligikaudu 50 % Nb, 30 % Tija 20 % W;
h. Utriumoksiid (Y,05); voi
i. Tsirkooniumoksiid (ZrO,);
Tiiglid, millel on mdlemad jargmised omadused:
1. Mahutavus 50-2 000 cm?; ja
2. Valmistatud tantaalist voi kaetud tantaaliga, mille puhtusaste on 99,9 massiprotsenti voi rohkem;
Tiiglid, millel on kdik jargmised omadused:
1. Mahutavus 50-2 000 cm?;
2. Valmistatud tantaalist voi kaetud tantaaliga, mille puhtusaste on 98 massiprotsenti voi rohkem; ja

3. Kaetud tantaalkarbiidi, -nitriidi vdi -boriidiga vdi nende kombinatsiooniga.

2A226 Klapid, millel on koik jirgmised omadused:

Nimisuurus 5 mm voi rohkem;
Omab [65tstihendit; ja

Valmistatud voi kaetud alumiiniumiga, alumiiniumisulamiga, nikliga voi niklisulamiga, mis sisaldab 60
massiprotsenti voi rohkem niklit.

Tehniline mdrkus:

Erinevate sisendava ja valjundava libimdotudega klappide korral tahistab punktis 2A226 “nimimdot” vdikseimat
labimaatu.
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2B

2B001

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Tehnilised mdrkused:

1. Tdaiendavaid paralleelseid kontuurtelgesid (nt horisontaalsete karussellsisetreipinkide w-telg voi teisene pdordtelg,

mille péorlemistelg on paralleelne pohitelje poorlemisteljega) ei loeta kontuurtelgede koguhulka. Péordteljed ei pea
poorlema iile 360°. Poordtelge voib poorlema panna lineaarseade (nt tigu- voi hammaslattajam).

2. Nende telgede arv, mida vdib samaaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks punkti 2B tahenduses, on telgede arv,

mis mdjutavad mis tahes toodeldava detaili vGi tooriista, 1ikepea voi lihvimisketta, millega lGigatakse voi
eemaldatakse ainet tdodeldavalt detaililt, omavahelist suhtelist litkumist. Sinna hulka ei loeta lisatelgi, mis
majutavad muid suhtelisi lilkumisi seadmes. Niisugused teljed holmavad:

a. Lihvimisketaste rihtimissiisteemi lihvmasinaid;

b. Paralleelseid poordtelgesid, mis on kavandatud eraldi asuvate toodeldavate detailide paigaldamiseks;

c.  Kolineaarseid poorlevaid abitelgesid, mis on kavandatud sama tiodeldava detaili kdsitsemiseks, hoides seda kinni
erinevatest punktidest.

3. Telgede nimestik peab olema vastavuses rahvusvahelise standardiga ISO 841 “Numerical Control Machines — Axis

and Motion Nomenclature” (numbrilised juhtimismasinad — telje ja lilkumise nimestik).

4. Punktide 2B001-2B009 tihenduses loetakse kaldvoll poordteljeks.

5. 1SO 230/2 (1988) (*) vdi vastava siseriikliku standardi kohaselt sooritatud modtmiste pohjal kindlaksmddratud

positsioneerimise tipsusastmeid vaib kasutada iga konkreetse toopingimudeli puhul eraldi iga t66pingi katsetamise
asemel. Kindlaksmddratud positsioneerimistipsus tdhendab tapsuse vddrtust, mis on ette ndhtud selle
asukohalitkmesriigi pidevate asutuste jaoks, kus eksportija toopingi mudeli tipsuse esindajana asub.
Kindlaksmddratud vidrtuste mddramine

a. Valida viis t6opinki hinnatavast mudelist;

b. Maota lineaartelje tipsused vastavalt ISO 230/2 (1988)le ();

¢. Madrata iga t60pingi iga telje A-vadrtused. A-vidrtuse arvutamine on kirjeldatud 1SO standardis;

d. Marata iga telje A-vidrtuste keskvddrtus. Sellest keskvddrtusest A saab uuritava mudeli iga telje
kindlaksmddratud vidrtus (Ax Ay...);

e. Kuna 2. kategooria nimekiri viitab igale lineaarsele teljele eraldi, siis on kindlaksmddratud védrtusi sama palju
kui lineaarseid telgi;

f. Kui moni sellise toopingi mudeli telg, mis ei ole kontrollitud punktide 2B001.a—2B001.c voi 2B201ga, omab
kindlaksmddratud tapsust A 6 mikronit lihvimispinkidel ja 8 mikronit frees- ja treipinkidel vdi paremat, peab
valmistaja kinnitama tdpsusastet kord kaheksateistkiimne kuu jooksul.

Jargmised toopingid ja nende kombinatsioonid metallide, keraamika ja komposiitide tootlemiseks (voi

1dikamiseks), mis vastavalt tootja tehnilisele spetsifikatsioonile voivad olla varustatud elektroonsete
arvjuhtimisseadmetega:

NB: VT KA PUNKTI 2B201.

Markus 1:  Punkt 2B0OO01 ei hdlma eriotstarbelisi toopinke, mida kasutatakse iiksnes hammasrataste valmistamiseks.
Selliste toopinkide kohta vt punkti 2B003.

Merkus 2:  2B0O01 ei holma eriotstarbelisi toopinke, mida kasutatakse iiksnes jérgmiste detailide tootmiseks:
a. Vintvollid voi nukkvollid;
b. Téodriistad voi loiketerad;
c. Pressi tiguvoll;

d. Graveeritud voi lihvitud juveeltooted.

() Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistdpsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma
asukohalitkmesriigi pidevate asutustega.



02/13. kd Euroopa Liidu Teataja

91

2B001 (jiitkub)

O]

a. Treipingid, millel on koik jargmised omadused:

1. Positsioneerimistdpsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne voi
viiksem (parem) kui 6 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile
230/2 (1988) (1) vdi vastavatele siseriiklikele standarditele; ja

2. Kaks voi enam telge, mida voib iitheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;

Mrkus:  Punkt 2B001.a ei hdlma treipinke, mis on spetsiaalselt ette nihtud kontaktlidtsede
valmistamiseks.

b. Freespingid, millel on iiks jargmistest omadustest:
1. Mille on kdik jargmised omadused:

a. Positsioneerimistdpsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne voi
viiksem (parem) kui 6 pm (moddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO
standardile 230/2 (1988) (') vdi vastavatele siseriiklikule standarditele; ja

b. Kolm lineaarset telge ja iiks poorlemistelg, mida saab itheaegselt koordineerida
kontuurjuhtimiseks;

2. Viis vdi enam telge, mida saab itheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks; voi

3. Koordinaatpuurpinkide positsioneerimistipsus, mis koos koigi olemasolevate
kompensatsioonidega on vdrdne vi viiksem (parem) kui 4 um (moddetuna piki mis tahes
lineaartelge) vastavalt 1SO standardile 230/2 (1988) (') vdi vastavatele siseriiklikule
standarditele;

4. Lendteraga ldikeseadmed, millel on koik jargmised omadused:

a. Peavolli aksiaallotku ja viskumise koguvdirtus on viiksem (parem) kui 0,0004 mm
(TIR); ja

b. Liugliikumise nurkhilvete (vonkumine risti- ja pikisuunas ning poordliikumine)
koguviirtus 300 mm teekonnal on viiksem (parem) kui 2 kaaresekundit (TIR);

¢. Lihvimispingid, millel on jirgmised omadused:
1. Mille on koik jargmised omadused:

a. Positsioneerimistdpsus koos koigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne voi
viiksem (parem) kui 4 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO
standardile 230/2 (1988) (!) voi vastavatele siseriiklikule standarditele; ja

b. Kolm vdi enam telge, mida saab iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks; voi
2. Viis voi enam telge, mida saab itheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;
Murkus: Punkt 2BOO01.c ei holma jérgmisi lihvimispinke:
1. Silindriliste vilis-, sise- ja vilis-sisepindade lihvimispingid jargmiste omadustega:
a.  Ainult silindriliste pindade lihvimiseks; ja
b. Téddeldava detaili maksimaalne vlislabimdot voi pikkus vaib olla 150 mm.

2. Todpingid, mis on spetsiaalselt kavandatud koordinaatlihvimispinkideks ja millel on
jargmised omadused:

a.  C-telge kasutatakse lihvimisketta hoidmiseks risti toopinnaga; vai
b. A-telg on konfigureeritud lihvima silindernukke.
3. Pinnalihvimispingid.

d. Juhtmeteta elektroerosioonpingid (EDM), millel on kaks v6i enam poordtelge, mida saab iiheaegselt
koordineerida kontuurjuhtimiseks;

e. Toopingid metallide, keraamika ja komposiitide eemaldamiseks, mille on kdik jargmised omadused:
1. Kasutavad materjalide eemaldamiseks iiht jargmistest moodustest:
a. Vee- vdi muude vedelike joad, kaasa arvatud need, mis sisaldavad abrasiivlisandeid;
b. Elektronkiir; voi
c. Laserkiir; ja

Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistapsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma
asukohaliikmesriigi padevate asutustega.
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e. (jatkub)
2. Millel on kaks v6i enam poordtelge:
a. Mida saab iheaegselt kontuurjuhtimiseks koordineerida; ja
b. Mille positsioneerimistdpsus on vidiksem (parem) kui 0,003°;
f.  Puurpingid siigavate aukude puurimiseks ning siigavate aukude puurimiseks kohandatud treipingid, mis

voimaldavad puuritava augu maksimaalseks siigavuseks 5 000 mm ja enam, ning spetsiaalselt nende
jaoks ettendhtud komponendid.

Arv- ja kisijuhtimisega to6pingid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid, juhtimis- ja
lisaseadmed, mis on ette ndhtud karastatud (Rc = 40 voi enam) sirghammastega silinderrataste,
kaldhammasrataste ja noolhammasrataste, mille jaotusringjoone libimodt on suurem kui 1 250 mm ning
mille hamba to0pinna laius on 15 % jaotusringjoone labimdddust voi enam ning mis on viimistletud AGMA
14 voi parema kvaliteediga (vordne ISO 1328 klass 3ga), 1dikamiseks, viimistlemiseks, lihvimiseks voi
hoonimiseks.

Kuumisostaatpressid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed, millel on kaik
jargmised omadused:

NB: VT KA PUNKTE 2B104 JA 2B204.

a. Termiliselt kontrollitav keskkond suletud tookambris ning kambri siseldbimd6t on 406 mm voi rohkem;
ja

b. Mis tahes jargmise omadusega:
1. Maksimaalne t6orohk iile 207 MPa;

2. Kontrollitava termilise keskkonna temperatuur iile 1 773 K (1 500 °C); voi

3. Voimalus siisivesinikega impregneerimiseks ja tekkivate gaasiliste lagunemisproduktide
eemaldamiseks.

Tehniline mdrkus:

Kambri sisemdode tahendab kambri selle osa maote, milles saavutatakse samaaegselt nii tootemperatuur kui ka t6orohk,
ning siia ei arvestata kinnitusrakiseid. See moode on viiksem kas rohukambri sisediameetrist voi isoleeritud ahju
sisediameetrist, soltuvalt sellest, kumb kahest eespool nimetatud kambrist asub teise sees.

NB:  Spetsiaalselt konstrueeritud stantside, valuvormide ning tdériistade kohta vaata punkte 1B003, 9B009 ja
sojalise otstarbega kaupade nimekirja.

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud anorgaaniliste kihtide, pinnakatete ja pinna modifikatsioonide
sadestamiseks ja tootlemiseks mitteelektroonsetele pohimikele ning protsessi kdigu kontrollimiseks selliste
menetluste abil, mis on esitatud punkti 2E003.f tabelis ja markustes ning spetsiaalselt nende seadmete
automaatseks kasutamiseks, positsioneerimiseks, kisitsemiseks ja kontrolliks kavandatud komponendid:

a. Programmeeritavad keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) seadmed, millel on koik jirgmised
omadused:

NB: VT KA PUNKTI 2B105.

1. Uhe jirgneva modifitseeritud protsessi kasutamine:
a. CVD-katmine pulseeriva rohu juures;
b. Kontrollitud idustamisega termiline sadestamine (CNTD); v6i
c. Plasmaaktiveeritud voi plasma osalusel CVD; ja

2. Mis tahes jargmistest:
a. Kasutatakse poorlevaid korgvaakumtihendeid (rdhk 0,01 Pa voi vahem); voi
b. Protsessi kdigus kontrollitakse pidevalt katte paksust reaalajas (in situ);

b. Programmeeritavad ioonlegeerimisseadmed, milles ioonivoo vool on 5 mA voi rohkem;

c. Programmeeritavad elektronkiire abil toimuva aurustamise-sadestamise (EB-PVD) seadmed
nimivdimsusega kokku tile 80 kW, millel on iiks jirgmistest omadustest:

1. Vannis vedelikutaseme laserkontrollisiisteem, mis reguleerib tapselt kangide s66tmiskiirust; voi
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2B005 «c.

(jatkub)

2. Arvuti abil juhitav kiirusemonitor, mis kontrollib kaht vdi enamat elementi sisaldava katte
sadestamise kiirust ning toimib auruvoos ioniseeritud aatomite fotoluminestsentsi modtmise
pohimattel;

Programmeeritavad plasmapihustusseadmed, millel on jargmised omadused:

1. Protsess viiakse ldbi madalal rohul kontrollitavas atmosféiris (10 kPa voi vahem, mdddetuna kahuri
viljunddiitisi kohal 300 mm piirides) vaakumkambris, milles on voimalik viahendada réhku kuni
0,01 Pa enne pihustamisprotsessi algust; voi

2. Protsessi kdigus kontrollitakse pidevalt katte paksust reaalajas (in situ);

Programmeeritavad atomisatsioonsadestusseadmed, mis vdimaldavad voolutihedust 0,1 mA/mm2 voi
rohkem sadestuskiirusel 15 pmj/h voi rohkem;

Programmeeritavad katoodsadestusseadmed, mis sisaldavad elektromagnetitest voret kaare otspunkti
juhtimiseks katoodil;

Programmeeritavad ioonpindamisseadmed, mis vdimaldavad protsessi kdigus pidevalt reaalajas (in situ)
mddta iikskdik kumba jargmistest:

1. Kattekihi paksus pohimikul ja sadestuskiirus; voi

2. Optilised omadused.

Mairkus: Punkt 2B005 ei hdlma keemilise aurustamise-sadestamise, katoodsadestuse, atomisatsioonsadestuse,

ioonpindamise vGi ioonlegeerimise seadmeid, mis on spetsiaalselt kavandatud l6ikamis- voi tooriistade jaoks.

2B006 Mootmelised kontrolli- voi modtesiisteemid ja -seadmed:

a.

b.

Arvutiga juhitavad, arvjuhitavad voi programmeeritavad koordinaatmdotemasinad (CMM), millel
kolmemaddtmeline (ruumiline) lubatud piirviga (MPE) on masina toopiirkonna igas punktis (st telgede
pikkuse ulatuses) vordne voi vdiksem (parem) kui (1,7+L/1 000) pm (L on moddetud pikkus
millimeetrites), modtes vastavalt ISO standardile 10360-2 (2001);

NB: VT KA PUNKTI 2B206.
Lineaarse ja nurknihke modtevahendid:

1. Lineaarnihke mdotevahendid, millel on mis tahes jirgmised omadused:

Tehniline mdrkus:

Punktis 2B006.b.1 tahendab “lineaarnihe” madtepea ja mdddetava objekti vahelise kauguse muutust.

a. Mittekontakt-tiitipi modtesiisteemid, mille eraldusvoime on kuni 0,2 mm modtepiirkonnas
0,2 pm voi vihem (parem);

b. Lineaarpinge diferentsiaaltransformaatorsiisteemid, millel on kdik jirgmised omadused:
1. Lineaarsus on 0,1 % voi vihem (parem) kuni 5 mm modtepiirkonnas; ja

2. Triiv on viiksem (parem) kui 0,1 % péevas voi sellega vordne kontrollruumi
standardtemperatuuri kdikumisel + 1 K; voi

c. Modtesiisteemid, millel on koik jirgmised omadused:
1. Sisaldavad laserit; ja

2. Siilitavad vdhemalt 12 tunni jooksul standardtemperatuuri koikumisel + 1 K ja
standardrohul koik jargmised omadused:

a. Eraldusvoime modteskaala tdisulatuses 0,1 pm voi vihem (parem); ja

b. Modtehilve on (0,2+L[2 000) pm (L on mdddetud pikkus millimeetrites) voi sellest
viiksem (parem);

Markus:  Punkt 2B006.b.1 ei holma interferomeetrilisi modtesiisteeme, millel puudub avatud voi suletud
tagasisideahel, ja mis sisaldavad laserit toopingi, modtekontrollimehhanismide voi sarnaste
seadmete nihkuri lilkumise vigade mootmiseks.

2. Nurknihke modtevahendid, mille mddtehdlve on 0,00025° voi vahem (parem);

Markus:  Punkt 2B006.b.2 ei hdlma optilisi seadmeid, nagu autokollimaatorid, mis kasutavad kollimeeritud
valgust peegli nurknihke mddramiseks.
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2. (jatkub)

c. Seadmed pinna ebakorrapdrasuste mootmiseks, mis moddavad optilist hajumist nurga funktsioonina,
tundlikkusega 0,5 nm voi vahem (parem).

Markus:  Toopingid, mida voib kasutada mdotemehhanismidena, kuuluvad kontrolli alla, kui nad vastavad voi
iiletavad t6Gpinkide voi mddtemehhanismide funktsioonidele kindlaksmddratud kriteeriume.

Robotid, millel on jirgmised tehnilised omadused, ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
juhtimisseadmed ja tooorganid:

NB: VT KA PUNKTI 2B207.

a. On voimelised kolmemddtmelise kujutise taielikuks tootluseks voi vaadeldava ruumilise to6ala koos
objektidega (stseeni) tdielikuks kolmemddtmeliseks analiiiisiks reaalajas, et genereerida voi teisendada
programme voi et genereerida vdi teisendada programmi arvandmeid.

Tehniline mdrkus:

Stseenianaliliisi piirang ei haara kolmanda modtme lghendusi, kui vaadatakse antud nurga all, voi piiratud
hallskaala tolgendusi siigavuse voi tekstuuri tajumiseks heakskiidetud iilesannete jaoks (25 D).

b. On spetsiaalselt projekteeritud rahuldama siseriiklikke ohutusnorme, mida kohaldatakse
plahvatusohtliku sdjamoona timbruses;

c. On spetsiaalselt projekteeritud voi liigitatud kiirgustkestvana, voimelisena taluma summaarset
kiirgusdoosi 5x10° Gy (rdni) vdi suuremat, ilma toimimisvdime languseta; voi

Tehniline mdrkus:

Termin “Gy (rdni)” tahistab iihes kilogrammis ekraneerimata riniproovis seda ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel
neeldunud energiahulka dZaulides.

d. Spetsiaalselt ette nahtud t66tama korgemal kui 30 000 m.

Agregaadid voi moodulid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud toopinkide jaoks, voi modtmelised kontrolli- voi
mddtesiisteemid ja -seadmed:

a. Lineaarasendi tagasiside moodulid, (nt induktiivanduriga seadmed, kalibreerimisskaalad, infrapuna- ja
lasersiisteemid), mille iildine tipsus on viiksem (parem) kui (800+(600xLx107?)) nm (L on vdrdne
efektiivpikkusega mm-s);

NB:  Lasersiisteemide kohta vaata ka mdrkust punktis 2B006.b.1.

b. Poordasendi tagasiside moodulid (nt induktiivanduriga seadmed, kalibreerimisskaalad, infrapuna- ja
lasersiisteemid), mille tdpsus on vaiksem (parem) kui 0,00025

NB:  Lasersiisteemide kohta vaata ka mdrkust punktis 2B006.b.1.

c. Liitpoordlauad ja kaldvollid, mis voimaldavad metallildikepinke vastavalt tootja spetsifikatsioonidele
tdiustada, saavutades voi iiletades punktis 2B kirjeldatud taseme.

Trugimis- ja toukamispingid, mis vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele voivad olla varustatud
arvjuhtimismooduliga voi arvutijuhtimisega ja millel on kdik jargmised omadused:

NB: VT KA PUNKTE 2B109 JA 2B209.

a. Kahe voi enama juhitava teljega, millest vihemalt kaht on vdimalik tiheaegselt kontuurjuhtimiseks
koordineerida; ja

b. Valtsimisjoud iile 60 kN.

Tehniline mdrkus:

Toopinke, milles on ithendatud nii trugimisi kui ka toukamise pohimotted, kdsitletakse punkti 2BO09 tihenduses
toukamispinkidena.

Isostaatpressid, muud kui punktis 2B004 nimetatud, millel on kdik jirgmised omadused:
NB: VT KA PUNKTI 2B204.

a. Maksimaalne t66rdhk 69 MPa vdi suurem;

b. Konstrueeritud reguleeritava soojusliku 873 K (600 °C) voi kdrgema temperatuurilise keskkonna
saavutamiseks ning siilitamiseks; ja

c. Kambriddnsuse siselibimddt on 254 mm voi rohkem.
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2B105

2B109

2B116

2B117

2B119

Keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) ahjud, muud kui punktis 2B005.a nimetatud, mis on kavandatud
voi kohandatud siisinik-stisinik-komposiitide tihendamiseks.

Téukamispingid, muud kui punktis 2B009 nimetatud, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud komponendid:

NB: VT KA PUNKTI 2B209.
a. Toukamispingid, millel on koik jirgmised omadused:

1. Vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele voivad olla varustatud arvjuhtimismooduli voi
arvutijuhtimisega ka siis, kui nad seda algselt ei ole; ja

2. Kahe voi enama juhitava teljega, millest vahemalt kaht on véimalik itheaegselt kontuurjuhtimiseks
koordineerida.

b. Spetsiaalselt punktis 2B009 vdi 2B109.a nimetatud tdukamispinkide jaoks konstrueeritud
komponendid.

Markus:  Punkt 2B109 ei holma masinaid, mis ei ole kasutatavad toukemootori komponentide ja seadmete (nt
mootorikestad) tootmiseks punktis 9A005, 9A007.a voi 9A105.a nimetatud siisteemidele.

Tehniline mdrkus:

Toopinke, milles on iihendatud nii trugimisi kui ka toukamise pohimatted, kdsitletakse punkti 2B109 tahenduses
toukamispinkidena.

Vibratsiooni katsetamise siisteemid, seadmed ja komponendid:

a. Vibratsiooni katsetamise siisteemid, milles kasutatakse tagasisidet voi suletud ahela tehnikat ja mis
sisaldab numbrilist kontrollerit ning on vdimeline vdristama siisteemi kiirendusega 10 g (ruutkeskmine
véirtus) voi rohkem sagedusvahemikus 20-2 000 Hz ja tekitada joudu 50 kN voi rohkem, mdddetuna
tithjal aluslaual;

b. Digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste tarkvaraga, mille reaalajaline
ribalaius on tile 5 kHz ja mis on ette nihtud punktis 2B116.a nimetatud vibratsiooni katsetamise
siisteemidele;

c. Viristajad (raputusmoodulid), voimenditega voi ilma, mis vdimaldavad tekitada joudu 50 kN voi
rohkem, moddetuna tithjal aluslaual, ning on kasutatavad punktis 2B116.a nimetatud vibratsiooni
katsetamise siisteemides;

d. Katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nahtud paljude raputusmoodulite
kombineerimiseks siisteemi, mis voimaldab saavutada efektiivset kombineeritud joudu 50 kN voi
rohkem, moddetuna tithjal aluslaual, ning on kasutatavad punktis 2B116.a nimetatud

vibratsioonisiisteemides.

Tehniline markus:
Punktis 2B116 tihendab “tithi laud” tasast lauda voi pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

Seadmete ja protsesside juhtimissiisteemid, muud kui punktis 2B004, 2B005.a, 2B104 vdi 2B105
nimetatud, mis on kavandatud vdi kohandatud raketidiitiside ja atmosféiri taassisenevate lennuaparaatide
ninamike otste struktuurkomposiitide tihendamiseks ja piiroliitisiks.

Jargmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

NB: VT KA PUNKTI 2B219.

a. Balansseerpingid, millel on koik jargmised omadused:
1. Ei suuda tasakaalustada rootoreid/sdlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;
2. On vdimelised tasakaalustama rootoreid/s6lmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3. On voimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel voi rohkemal tasandil; ja

massi kohta;

Markus:  Punkt 2B119.a ei hdlma balansseerpinke, mis on kavandatud voi kohandatud hambaravi- vai muudeks
meditsiiniseadmeteks.
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b. Indikaatorite pead, mis on kavandatud v6i kohandatud kasutamiseks punktis 2B119.a nimetatud
masinatel.

Tehniline mdrkus:

Indikaatorite pead on monel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.
Liikumissimulaatorid voi poorlemislauad, millel on koik jargmised omadused:
a. Kaks voi rohkem telge;
b. Kontaktrongad, mis on voimelised edasi kandma elektrienergiat ja/voi informatsiooni signaale; ja
c. Mis tahes jargmise omadusega:
1. Mis tahes tiksikul teljel on kéik jargmised omadused:
a. Voimaldavad kiirust 400 kraadi sekundis voi rohkem voi 30 kraadi sekundis voi vahem; ja

b. Nurkkiiruse eristamisvdime on 6 kraadi sekundis voi vahem ja tipsus 0,6 kraadi sekundis voi
viahem;

2. Halvimal juhul on kiiruse stabiilsus vordne voi parem (vahem) kui pluss voi miinus 0,05 %
keskmistatuna iile 10 kraadi voi enama; voi

3. Positsioneerimistdpsus on 5 kaaresekundit voi rohkem.

Markus: Punkt 2B120 ei holma péorlemislaudu, mis on konstrueeritud voi kohandatud téopinkide voi
meditsiiniseadmete jaoks. Toopinkide poorlemislaudade kontrolli kohta vaata punkti 2B00S.

Positsioneerimislauad (seadmed, mis voimaldavad tipset positsioneerimist mis tahes poordteljel), muud kui
punktis 2B120 nimetatud, millel on kaik jargmised omadused:

a. Kaks voi rohkem telge; ja
b. Positsioneerimistdpsus on 5 kaaresekundit voi rohkem.

Markus:  Punkt 2B121 ei holma piorlemislaudu, mis on konstrueeritud voi kohandatud toopinkide voi
meditsiiniseadmete jaoks. Toopinkide poorlemislaudade kontrolli kohta vaata punkti 2B00S.

Tsentrifuugid, mis on vdimelised tekitama kiirendusi tile 100 g ja millel on kontaktrongad, mis voimaldavad
elektrienergiat ja informatsiooni signaale edasi kanda.

Toopingid, muud kui punktis 2B001 nimetatud, metallide, keraamika ja komposiitide tootlemiseks voi
1dikamiseks, mis vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele vdivad olla varustatud elektronseadmetega kahel voi
enamal teljel theaegseks kontuurjuhtimiseks:

a. Freespingid, millel on iiks jargmistest omadustest:

1. Positsioneerimistdpsus koos koigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne vodi viiksem
(parem) kui 6 pm (moddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1)
v0i vastavatele siseriiklikule standarditele; voi

2. Kaks voi enam kontuurjuhitavat poorlevat telge;

Mrkus: Punkt 2B201.a ei hdlma jargmiste omadustega freespinke:

a.  X-telje kaigupikkus on suurem kui 2 m; ja

b. X-telje iildine positsioneerimistapsus on suurem (halvem) kui 30 pm.

() Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistdpsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma
asukohalitkmesriigi pidevate asutustega.
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b. Lihvimispingid, millel on jargmised omadused:
1. Positsioneerimistdpsus koos koigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne vdi vdiksem
(parem) kui 4 pm (moddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) ()
voi vastavatele siseriiklikule standarditele; voi

2. Kaks vdi enam kontuurjuhitavat poorlevat telge.

Muirkus: Punkt 2B201.b ei holma jirgmisi lihvimispinke:

a. Silindriliste valis-, sise- ja valis-sisepindade lihvimispingid jargmiste omadustega:
1. Ainult silindriliste pindade lihvimiseks;
2. Téodeldava detaili maksimaalne valislabimdot voi pikkus voib olla 150 mm;
3. Mitte iile kahe telje, mida voib iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks; ja
4. C-teljeliselt ei ole kontuurjuhitav;

b. Koordinaatlihvimispingid, millel on vaid x-, y-, c- ja a-telg ning kus c-telge kasutatakse
lihvimisketta hoidmiseks risti toopinnaga ja a-telg on konfigureeritud silindernukkide lihvimiseks;

c. Taoriistade voi Giketerade lihvimispingid tarkvaraga, mis on spetsiaalselt loodud tooriistade voi
loiketerade tootmiseks; voi

d. Vantvolli ja nukkvolli lihvimispingid.
Isostaatpressid, muud kui punktis 2B004 voi 2B104 nimetatud, ning nende juurde kuuluvad seadmed:
a. Isostaatpressid, millel on molemad jargmised omadused:
1. Voimelised saavutama 69 MPa voi suuremat maksimaalset to6rohku; ja
2. Rohukambri siselibimdot on iile 152 mm;

b. Stantsid, valuvormid ning juhtimisseadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 2B204.a nimetatud
isostaatpresside jaoks.

Tehniline mdrkus:

Kambri sisemddde tahendab kambri selle osa maote, milles saavutatakse samaaegselt nii tootemperatuur kui ka toorohk,
ning siia ei arvestata kinnitusrakiseid. See mdode on viiksem kas r6hukambri sisediameetrist voi isoleeritud ahju
sisediameetrist, soltuvalt sellest, kumb kahest eespool nimetatud kambrist asub teise sees.

Modtmelised kontrolliseadmed, -riistad voi -siisteemid, muud kui punktis 2B006 nimetatud:

a. Arvutiga juhitavad voi arvjuhitavad koordinaatide kontrolliseadmed, millel on moélemad jargmised
omadused:

1. Kaks voi rohkem telge; ja
2. Uhemddtmelise pikkuse mddtemadramatus on vordne voi vaiksem (parem) kui (1,25+L/1 000) pm
katsetades anduriga, mille tipsus vdiksem (parem) kui 0,2 pm (L on moddetud pikkus millimeetrites)

(vt VDI/VDE 2617 osad 1 ja 2);

b. Siisteemid poolkoorikute lineaar- ja nurksiirde itheaegseks kontrolliks, millel on mélemad jargmised
omadused:

1. Modtemddramatus (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) on 5 mm kohta 3,5 pm voi vihem
(parem); ja

2. Poordenurga hilve on 0,02° voi vihem.

Mrkus 1:  Téopingid, mida voib kasutada modtemehhanismidena, kuuluvad kontrolli alla, kui nad vastavad voi
iiletavad toopinkide voi mootemehhanismide funktsioonidele kindlaksmddratud kriteeriume.

Markus 2:  Punktis 2B206 nimetatud seadmed kuuluvad kontrolli alla, kui nad iiletavad kontroll-live kus tahes oma
toimimispiirkonnas.

(") Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistipsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma
asukohaliikmesriigi padevate asutustega.
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Tehnilised mdarkused:

1. Andur, mida kasutatakse koordinaatide kontrollsiisteemi modtemddramatuse mddramiseks, peab olema kirjeldatud
VDI/VDE 2617 osades 2, 3 ja 4.

2. Koik punktis 2B206 esitatud madtevidrtuste parameetrid on antud pluss/miinus kdikumistena, st nad ei esinda kogu
ribalaiust.

Robotid, nende to6organid ja juhtimismoodulid, muud kui punktis 2B007 nimetatud:
a. Robotid voi nende to6organid, mis on spetsiaalselt projekteeritud rahuldama siseriiklikke ohutusnorme,
mida kohaldatakse brisantlohkeainete kasitlemisel (nt vastavad brisantldhkeaineid kisitlevatele

elektriohu eeskirjadele);

b. Juhtimismoodulid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktis 2B207.a nimetatud mis tahes robotile voi
roboti todorganile.

Toukamispingid, trugimispingid, mis voimaldavad muude kui punktis 2B009 voi 2B109 kirjeldatud
toukamisiilesannete tditmist, ning stidamikud:

a. Toopingid, millel on mélemad jargmised omadused:
1. Varustatud kolme voi enama rullikuga (aktiiv- voi juhikrullikud); ja

2. Vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele vdivad olla varustatud —arvjuhtimismooduli voi
arvutijuhtimisega;

b. Rootori koolutussiidamikud, mis on ette nihtud sisediameetriga 75-400 mm silindriliste rootorite
valmistamiseks.

Markus:  Punkt 2B209.a hdlmab ka tdopinke, millel on ainult iiks rull metalli deformeerimiseks ning kaks abirulli,
mis toetavad siidamikku, kuid ei osale otseselt deformeerimise protsessis.

Tsentrifugaalsed mitmetasandilised balansseerpingid, jdigalt kinnitatud voi teisaldatavad, horisontaalsed voi
vertikaalsed:

a. Tsentrifugaalsed balansseerpingid, mis on ette nihtud painduvate, vahemalt 600 mm pikkuste rootorite
tasakaalustamiseks ja millel on kdik jargmised omadused:

1. Pingi tsentri kdrgus voi vollitapi 1abimddt on suurem kui 75 mm;
2. Kandevdime 0,9-23 kg; ja
3. Voimalik poorlemiskiirus tasakaalustamisel on dile 5 000 p/min;

b. Tsentrifugaalsed balansseerpingid, mis on ette nihtud 66nsate silindriliste rootorikomponentide
tasakaalustamiseks ning millel on kdik jargnevad omadused:

1. Vollitapi libimoot on iile 75 mm;
2. Kandevdime 0,9-23 kg;

3. Voimaldab tasakaalustada tasapinna kohta 0,01 kgxmm/kg jdaktasakaalustamatusega voi
viiksemaga; ja

4. Rihmiilekandega kiitatavad.

Kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes
eraldusprotsessides voi kuumades kambrites ja millel on iiks jargmistest omadustest:

a. Vodime ldbida 0,6 m vodi paksemat kuuma kambri seina (l4bi seina tegutsemine); voi

b. Voime ulatuda tegutsema iile kuuma kambri 0,6 m voi paksema seina iilemise dire (iile seina
tegutsemine).

Tehniline mdrkus:

Kaugjuhitavad manipulaatorid voimaldavad iile kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale kiele
ning 16ppklambrile. Manipulaatorid voivad olla iilem-alluv-tiiiipi voi juhitavad juhtkangi voi Rlaviatuuri abil.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja

99

2B226

2B227

2B228

Kontrollitava keskkonnaga (vaakum voi véirisgaas) induktsioonahjud ning nimetatud ahjude juurde
kuuluvad toiteallikad:

NB: VT KA PUNKTI 3B.

a.  Ahjud, millel on kaik jargmised omadused:
1. Voimelised tootama temperatuuril iile 1 123 K (850 °C);
2. Induktsiooniméhiste 1abimo6t on 600 mm voi vihem; ja
3. Kavandatud sisendvoimsus on 5 kW voi rohkem;

b. Toiteallikad viljundvoimsusega 5 kW vodi rohkem, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis
2B226.a nimetatud ahjude jaoks.

Markus:  Punkt 2B226.a ei hdlma pooljuhtkristallide tootmiseks kavandatud ahjusid.

Vaakum- v6i muu kontrollitava atmosfairiga metallurgilise sulatamise ja valuahjud ning nende juurde
kuuluvad seadmed:

a. Kaarleekiimbersulatus- ja valuahjud, millel on mélemad jargmised omadused:
1. Kasutatavate elektroodide ruumala on 1 000-20 000 cm?; ja
2. Voimelised to6tama sulamistemperatuuridega iile 1 973 K (1 700 °C);
b. Elektronkiirsulatusahjud ja plasmapihustus- ning sulatusahjud, millel on mélemad jargmised omadused:
1. Voimsus 50 kW voi rohkem; ja
2. Voimelised tootama sulamistemperatuuridega ile 1 473 K (1 200 °C).

c. Arvutijuhtimis- ja valvesiisteemid, mis on konfigureeritud spetsiaalselt punktis 2B227.a vdi
2B227.b nimetatud ahjude jaoks.

Rootorite tootmis- ja koostamisseadmed, rootorite joondamisseadmed ning 166tsade vormimiseks mdeldud
tornid ja stantsid:

a. Rootori koostamisseadmed gaastsentrifuugi rootortoru sektsioonide, tokestite ja otsakorkide
monteerimiseks;

Markus:  Punkt 2B228.a hlmab tapsustorne, fiksaatoreid ja kahandamissobituspinke.

b. Rootori joondamisseadmed gaasitsentrifuugi rootori torusektsioonide reastamiseks iihisele teljele;

Tehniline markus:

Punktis 2B228.b nimetatud seadmed koosnevad iildjuhul arvutiga iihendatud tipsetest modteanduritest, mis
jargnevalt kontrollib nditeks selliste pneumaatiliste rammide tegevust, mida kasutatakse rootori torusektsioonide
reastamisel.

c. Lodtsa stantsimise tornid ja matriitsid, mis on ette ndhtud iihe keeruga 165tsade tootmiseks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 2B228.c on 100tsadel koik jargmised omadused:
1. Siselabimoot 75-400 mm;

2. Pikkus 12,7 mm vdi rohkem;

3. Uhe keeru siigavus iile 2 mm; ja

4. Valmistatud iilitugevast alumiiniumisulamist, vanandatud martensiitterasest voi iilitugevast kiud- voi
niitmaterjalist.
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Rohuandurid, mis voimaldavad modta absoluutrdhku vahemikus 0-13 kPa ja millel on mélemad jargmised
omadused:

a. Rohutundlikud elemendid on valmistatud voi kaetud alumiiniumi, alumiiniumisulami, nikli voi
niklisulamiga, milles on 60 massiprotsenti voi rohkem niklit; ja

b. Millel iiks jargmistest omadustest:
1. Tdisskaala ulatus on viiksem kui 13 kPa ning tipsus on + 1 % tiisskaala ulatusest; voi
2. Tiisskaala ulatus on 13 kPa vdi rohkem ning tdpsus on parem kui * 130 Pa.

Tehniline mdrkus:

Punkti 2B230 tihenduses sisaldab tipsus mittelineaarsust, hiistereesi ning iimbritseva keskkonna temperatuuril
korratavust.

Vaakumpumbad, millel on kdik jargmised omadused:
a. Sisendtoru 1abimddt on 380 mm voi rohkem;
b. Pumpamise kiirus 15 m?[s v&i rohkem; ja

c. Voimeline saavutama madalamat piirvaakumit kui 13 MPa.

Tehnilised mdrkused:

1. Pumpamise kiirus on mddratud mootepunktis kas gaasilise lammastiku voi 6hu abil.

2. Piirvaakum on mddratud pumba sisendis suletud pumba sisendi korral.

Mitmeastmelised kerged gaasikahurid voi teised suure 10ppkiirusega relvasiisteemid (mihis,
elektromagnetilist ja elektrotermilist tiitipi ning teised edasiarendatud siisteemid), mis on vodimelised
kiirendama miirsku kiiruseni 2 km/s vi rohkem.

Keemiatoostuse tootmisrajatised, -seadmed ja -komponendid:

a. Reaktsioonianumad v&i reaktorid, segistitega voi ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on iile 0,1 m?
(100 1), kuid ei iileta 20 m> (20 000 1), kui nimetatud seadmete ja komponentide téopinnad, mis
puutuvad otseselt kokku toodeldava(te) voi siilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud mis tahes
jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iille 20 massiprotsendi kroomi;
2. Fluorpoliimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

5. Tantaal v&i tantaalisulamid;

6. Titaan voi titaanisulamid; voi

7. Tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

b. Punktis 2B350.a nimetatud reaktsioonianumates voi reaktorites kasutatavad segistid ja selliste segistite
jaoks ettendhtud rootorid, labad voi vollid, mille toodeldava(te) voi sailitatava(te) kemikaali(de)ga otseselt
kokkupuutuvad toopinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. Fluorpoliimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

5. Tantaal voi tantaalisulamid;

6. Titaan voi titaanisulamid; voi

7. Tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja 101

2B350 (jitkub)

C.

Kogumismahutid, konteinerid ja vastuvotuanumad, mille kogu (geomeetriline) maht on suurem kui
0,1 m? (100 1) ning kui nimetatud seadmete té&pinnad, mis puutuvad otseselt kokku toddeldava(te) voi
sailitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja {ile 20 massiprotsendi kroomi;
2. Fluorpoliimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Nikkel voi sulamid, milles on tile 40 massiprotsendi niklit;

5. Tantaal vdi tantaalisulamid;

6. Titaan voi titaanisulamid; voi

7. Tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

Soojusvahetid vdi kondensaatorid, mille soojust iilekandev pind on suurem kui 0,15 m? ja viiksem kui
20 m?, ja selliste soojusvahetite v&i kondensaatorite jaoks ettendhtud torud, plaadid, spiraaltorud véi
plokid (siidamikud), mille toodeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad toopinnad on
valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;

2. Fluorpolimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Grafiit voi “suisinikgrafiit”;

5. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. Tantaal voi tantaalisulamid;

7. Titaan voi titaanisulamid;

8. Tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

9. Rinikarbiid; voi

10. Titaankarbiid;

Destillatsiooni- voi absorptsioonikolonnid, mille siselabimddt on iile 0,1 m, ja selliste destillatsiooni- voi
absorptsioonikolonnide jaoks ettendhtud vedeliku- ja aurujaoturid voi vedelikukogujad, mille koik
toodeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad toopinnad on valmistatud mis tahes jargmistest
materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;

2. Fluorpolimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Grafiit voi “stisinikgrafiit”;

5. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. Tantaal voi tantaalisulamid;

7. Titaan voi titaanisulamid; voi

8. Tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

Kaugjuhitav tankimisaparatuur, mille toddeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad toopinnad
on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja tile 20 massiprotsendi kroomi; v6i
2. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

Klapid nimimddtmetega iile 10 mm, mille téodeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad
toopinnad on valmistatud mis tahes jirgmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja {ile 20 massiprotsendi kroomi;
2. Fluorpoliimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);
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4. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;
5. Tantaal vi tantaalisulamid;
6. Titaan voi titaanisulamid; voi

7. Tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

. Mitmeseinalised torud lekkeavastamise avaga, mille toodeldava(te) voi siilitatava(te) kemikaali(de)ga

otseselt kokkupuutuvad toopinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;

2. Fluorpoliimeerid;

3. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. Grafiit voi “siisinikgrafiit”;

5. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. Tantaal voi tantaalisulamid;

7. Titaan voi titaanisulamid; voi

8. Tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

Mitmetihendilised, isoleeritud ajamiga, magnetajamiga 166ts- v6i membraanpumbad tootja poolt
spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega iile 0,6 m?/h v&i vaakumpumbad tootja poolt
spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega iile 5 m’/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C)
ja rohul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud,
rootorid voi jugapumbapihustid, mille otseselt toodeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad
toopinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;

2. Keraamika;

3. Ferrosiliitsium;

4. Fluorpoliimeerid;

5. Klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted vdi klaasvooderdus);

6. Grafiit voi “siisinikgrafiit”;

7. Nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

8. Tantaal voi tantaalisulamid;

9. Titaan vdi titaanisulamid; voi

10. Tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

Punktis 1C350 nimetatud kemikaalide havitamiseks ettendhtud poletusseadmed, mis on varustatud
spetsiaalselt kavandatud jddtmete etteandesiisteemiga, spetsiaalsete kasitsemisseadmetega ning
poletuskambri keskmise temperatuuriga iile 1273 K (1 000 °C), mille jddtmete etteandesiisteemi
kemikaalidega otseselt kokkupuutuvad toopinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:
1. Sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iille 20 massiprotsendi kroomi;

2. Keraamika; voi

3. Nikkel v8i sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit.

Tehniline mdrkus:

“Siisinikgrafiit” on amorfse siisiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % véi rohkem.

2B351 Miirgiste gaaside seiresiisteemid ja nende eriotstarbelised detektorid:

Kavandatud pidevaks toimimiseks ja kasutatav keemiliste riindeainete ja punktis 1C350 nimetatud
kemikaalide avastamiseks kontsentratsioonidel alla 0,3 mg/m?; voi

b. Ainete avastamiseks, millel on koliinesteraasi inhibeeriv moju.
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2B352 Seadmed bioloogiliste materjalide kaitlemiseks:

a.

Komplektsed isolaatorid, mis vastavad ohutustasemetele P3 voi P4;

Tehniline mdrkus:

P3 voi P4 (BL3, BL4, L3, L4) ohtutustasemed on maddratletud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni
“Laboratooriumide bioohutuse késiraamatus” (WHO Laboratory Biosafety manual, teine valjaanne, Genf 1993).

Fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita voimalik kasutada patogeensete
mikroorganismide ja viiruste kultiveerimiseks voi toksiinide valmistamiseks, @ildmahuga 20 liitrit voi
enam;

Tehniline mdarkus:
Fermentaatorid sisaldavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusiisteeme.

Tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita voimaldavad pidevat
separeerimist ning millel on koik jargmised omadused:

1. Labivoolukiirus tile 100 liitri tunnis;

2. Komponendid on valmistatud poleeritud roostevabast terasest voi titaanist;

3. Uhe- voi mitmekordse tihendusega ithendused auru sisaldavas keskkonnas; ja
4. Auruga kohapeal steriliseeritav, ilma seadme eelneva demontaazita;

Tehniline mdrkus:
Tsentrifugaalseparaatorid sisaldavad ka dekanteerimisseadmeid.

Ristvoolu filtratsiooniaparatuur, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita voimaldavad pidevat
separeerimist ning millel on koik jargmised omadused:

1. Filtripindala 5 m? vdi rohkem; ja
2. Steriliseeritav kohapeal, ilma seadme eelneva demontaazita;

Auruga steriliseeritav  vaakumsublimatsioonkuivatamise seade kondensaatori suutlikkusega
50-1 000 kg jaad 24 tunni jooksul;

Jargmised kaitsevahendid:

1. Pool- voi tdiskaitsetilikonnad voi miitsid, mis soltuvad nende kilge kinnitatud valisest
Shuvarustussiisteemist ja tootavad iilerdhul;

Markus:  Punkt 2B352.f1 ei holma iilikondi, mis on ette ndhtud kasutamiseks koos kompaktse
hingamisseadmega.

2. I klassi bioloogiliselt ohutud ruumid voi isolaatorid, mis vastavad samadele toimimisstandarditele;

Markus:  Punktis 2B352.f.2 hélmavad isolaatorid painduvaid isolaatoreid, eksikaatoreid, anaeroobseid
kambreid, kinnasbokse ja laminaarse voolu kardinaid (suletud vertikaalse vooluga).

Aerosoolide inhalatsioonikambrid, mis on konstrueeritud katseteks mikroorganismide, viiruste voi
toksiinide aerosoolidega, mahuga 1 m?® v&i rohkem.
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2D
2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

Tarkvara

Tarkvara, muu kui punktis 2D002 nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktides 2A001
voi 2B001-2B009 nimetatud seadmete arendamiseks, tootmiseks vai kasutamiseks.

Tarkvara elektroonsetele seadmetele, ka siis, kui see asub pidevalt salvestatuna elektroonses seadmes voi
sisteemis, mis voimaldab selliseid seadmeid voi siisteeme toimida arvjuhitavate moodulitena ja mis suudab
koordineerida itheaegselt enam kui nelja telje litkumist kontuurjuhtimiseks.

Markus:  Punkt 2D002 ei holma tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud 2. kategoorias nimetamata
to0pinkide kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 vdi
2B119-2B122 nimetatud seadmete kasutamiseks.

NB: VT KA PUNKTI 9D004.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 vdi
2B227 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 2B201 nimetatud seadmete arendamiseks,
tootmiseks voi kasutamiseks.
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2E

2E001

2E002

2E003

2E101

2E201

2E301

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktides 2A, 2B voi 2D nimetatud seadmete voi tarkvara
arendamiseks.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia punktis 2A vdi 2B nimetatud seadmete tootmiseks.
Muu tehnoloogia:

a. Tehnoloogia arvjuhtimismoodulite integreeritud osana oleva to6tlemisprogrammide ettevalmistamiseks
voi muutmiseks vajaliku interaktiivgraafika arendamiseks;

b. Metallito6tlemise tootmisprotsesside tehnoloogia:

1. Spetsiaalselt jargnevalt loetletud protsesside jaoks loodud tooriistade, matriitside ja rakiste
konstrueerimise tehnoloogia:

a. Uliplastne vormimine;
b. Difusioonkeevitus; voi
c.  Otsetoimehiidropressimine;
2. Tehnilised andmed protsessi meetodite voi parameetrite kohta, millega juhitakse jargmist:
a.  Alumiiniumi-, titaani- voi supersulamite iliplastne vormimine:
1. Pinna ettevalmistus;
2. Deformatsiooni kiirus;
3. Temperatuur;
4. Rohk;
b. Titaani- voi supersulamite difusioonkeevitus:
1. Pinna ettevalmistus;
2. Temperatuur;
3. Rohk;
¢. Alumiiniumi- voi titaanisulamite otsetoimehiidropressimine:
1. Rohk;
2. Protsessi kestus;
d. Titaani-, alumiiniumi- voi supersulamite kuumisostaattihendamine:
1. Temperatuur;
2. Rohk;
3. Protsessi kestus;

c. Ohusdidukite tarindite tootmiseks hiidraulilise venitamisega vormimismasinate ja nende juurde
kuuluvate matriitside arendamise voi tootmise tehnoloogia;

d. Toopingi arvjuhtimismoodulis olevatest projekteerimisandmetest juhtimiskiskude moodustamise
generaatori (nt osad programmid) arendamise tehnoloogia;

e. Tehnoloogia integratsioonitarkvara arendamiseks ekspertsiisteemide sisseviimiseks arvjuhitavatesse
moodulitesse, tootmispindadel toiminguotsuste edendatud toetamiseks;

f. Tehnoloogia mitteelektroonsete pohimike anorgaaniliste pinnakatetega katmiseks voi anorgaanilise
muundatud pinnakatte (maaratletud alljargneva tabeli 3. veerus) rakendamiseks (médratletud alljargneva
tabeli 2. veerus), protsessides, mis on médratletud alljargneva tabeli 1. veerus ning on defineeritud
tehnilises markuses.

Markus:  Tabel ning tehniline mdrkus on esitatud punkti 2E301 jirel.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 2B004, 2B009, 2B104, 2B109,
2B116, 2B119-2B122 v&i 2D101 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 2A225, 2A226, 2B001, 2B006,
2B007.b, 2B007.c, 2B00S, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B232, 2D201 voi
2D202 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 2B350-2B352 nimetatud
kaupade kasutamiseks.
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Tabel

Pinnakatmise tehnikad

1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

A. Keemiline aurustamine-

sadestamine (CVD)

Supersulamid

Keraamika (19) ja vahepaisuvad
klaasid (14)

Siisinik-stisinik, keraamiliste- ja
metallpdhiainete komposiidid

Kovasulam  volframkarbiid
rinikarbiid (18)

(16),

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Aluminiidid
jaoks

ldbiviikude

sisemiste

Silitsiidid
Karbiidid
Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)
Aluminiidid

Legeeritud aluminiidid (2)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

B. Termoaurustamine
Fiiiisikaline aurustamine-
sadestamine (TE-PVD)

Fiiisikaline aurustamine-
sadestamine (PVD)

Elektronkiire  abil
aurustamine-sadestamine

PVD)

B.1.

toimuv
(EB-

Supersulamid

(") Sulgudes olevad numbrid viitavad kiesolevale tabelile jargnevatele mirkustele.

Legeeritud silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Silitsiidid

Aluminiidid

Nende segud (4)
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1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

B.1. (jitkub)

Keraamika (19) ja vahepaisuvad
klaasid (14)

Korrosioonikindel teras (7)

Siisinik-siisinik, ~keraamiliste- ja
metallpdhiainete komposiidid

Kdvasulam  volframkarbiid (16),
ranikarbiid (18)

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Titaanisulamid (13)

Dielektrilised kihid (15)

MCrAIX (5)
Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Nende segud (4)

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)
Dielektrilised kihid (15)
Boriidid

Beriillium

Dielektrilised kihid (15)

Boriidid
Nitriidid

B.2. Ioonide abil toimuv takistusliku

kuumutamisega tekitatud
aurustamine-sadestamine (PVD)
(ioonpindamine)

Keraamika (19) ja vahepaisuvad
klaasid (14)

Siisinik-siisinik, keraamiliste- ja
metallpohiainete komposiidid

Kdvasulam  volframkarbiid (16),
rinikarbiid

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

() Sulgudes olevad numbrid viitavad kiesolevale tabelile jargnevatele markustele.

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)
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1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

B.3. Fiiiisikaline aurustamine- | Keraamika (19) ja vihepaisuvad | Silitsiidid
sadestamine (PVD): Laseraurus- | klaasid (14) Dielektrilised kihid (15)
tamine
Teemandilaadne siisinik (17)
Siisinik-siisinik, ~keraamiliste- ja | Dielektrilised kihid (15)
metallpdhiainete komposiidid
Kovasulam  volframkarbiid (16), | Dielektrilised kihid (15)
ranikarbiid
Moliibdeen ja moliibdeenisulamid | Dielektrilised kihid (15)
Beriillium ja beriilliumisulamid Dielektrilised kihid (15)
Andur-aknamaterjalid (9) Dielektrilised kihid (15)
Teemandilaadne siisinik
B.4. Fuiisikaline aurustamine- | Supersulamid Legeeritud silitsiidid
sadestamine (PVD): Katoodkaar-

lahendus

Poliimeerid (11) ja orgaanilise pohi-
massi komposiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
MCrAIX (5)

Boriidid
Karbiidid
Nitriidid

Teemandilaadne siisinik (17)

C. Tahke tsementiitimine (vt A {ilal
pakendamata tsementiitimine)
(10)

Siisinik-siisinik, keraamiliste- ja
metallpdhiainete komposiidid

Titaanisulamid (13)

Silitsiidid
Karbiidid
Nende segud (4)

Silitsiidid
Aluminiidid
Legeeritud aluminiidid (2)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8) | Silitsiidid
Oksiidid
D. Plasmapihustus Supersulamid MCrAIX (5)

(") Sulgudes olevad numbrid viitavad kiesolevale tabelile jargnevatele markustele.

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Nende segud (4)

Kulutatav nikkelgrafiit

Kulutatavad materjalid,

mis sisaldavad Ni-Cr-Al

Kulutatav Al-Si-poliiester

Legeeritud aluminiidid (2)
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1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

D. (jitkub)

Aluminiiniumsulamid (6)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Korrosioonikindel teras (7)

Titaanisulamid (13)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Silitsiidid

Nende segud (4)

Aluminiidid
Silitsiidid
Karbiidid

MCrAIX (5)
Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Nende segud (4)

Karbiidid

Aluminiidid

Silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Kulutatav nikkelgrafiit
Kulutatavad materjalid,
mis sisaldavad Ni-Cr-Al

Kulutatav Al-Si-poliiester

E.

Mudasadestus

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Stisinik-siisinik, keraamiliste- ja
metallpdhiaine komposiidid

Klaasistatud silitsiidid

Klaasistatud aluminiidid, v.a takistus-
kiitteelemendid

Silitsiidid
Karbiidid
Nende segud (4)

F.

Atomisatsioonsadestamine

Supersulamid

Keraamika ja vihepaisuvad klaasid
(14)

() Sulgudes olevad numbrid viitavad kiesolevale tabelile jirgnevatele mirkustele.

Legeeritud silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Viadrismetallidega muundatud alumi-
niidid (3)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Plaatina

Nende segud (4)

Silitsiidid

Plaatina

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)
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1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

F. (jatkub)

Titaanisulamid (13)

Siisinik-stisinik, keraamiliste- ja
metallpdhiainete komposiidid

Koévasulam  volframkarbiid  (16),
rdnikarbiid (18)

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Boriidid

Nitriidid

Oksiidid

Silitsiidid

Aluminiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Karbiidid

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Dielektrilised kihid (15)

Boriidid
Dielektrilised kihid (15)

Beriillium

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

Aluminiidid
Silitsiidid
Oksiidid
Karbiidid

G.

loonlegeerimine

Korgtemperatuursed laagriterased

Titaanisulamid (13)

Beriillium ja bertlliumisulamid

Kovasulam volframkarbiid (16)

() Sulgudes olevad numbrid viitavad kiesolevale tabelile jirgnevatele markustele.

Lisandid: kroom, tantaal vdi nioo-
bium (kolumbium)

Boriidid
Nitriidid

Boriidid

Karbiidid
Nitriidid
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Mirkused

1. Mbiste “pindamismenetlus” hdlmab nii pinnakatte parandamist ja uuendamist kui ka originaalpinnakatmist.

2. Moiste “legeeritud aluminiidkate” sisaldab ithe- voi mitmeastmelise katmise, mille kestel element voi elemendid
on sadestatud enne voi ka samaaegselt aluminiidiga, ka siis, kui need elemendid sadestatakse erineva pindamis-
menetluse abil. See ei sisalda aga mitmekordset iiheastmelist tahke tsementiitimise menetluse kasutamist legeeri-
tud aluminiidikihi saamiseks.

3. Maiste “vddrismetallidega muundatud aluminiidkate” koosneb mitmeastmelistest kihtidest, milles vddrismetall voi
véirismetallid on kantud pohimikule enne aluminiidiga katmist mdne muu pindamismenetluse abil.

4. Mbiste “nende segud” sisaldab infiltreeritud aineid, nende astmelisi segusid, samaegseid kaassadestamisi ja mitme-
kihilisi sadestamisi ning on saadud iihe vdi enama tabelis nimetatud pindamismenetluse teel.

5. MCrAIX tihistab pindamissulamit, kus “M” tdhistab koobaldit, rauda, niklit voi nende kombinatsioone ning “X”
tahistab hafniumit, iitriumit, rdni, tantaali mis tahes koguses vdi teisi tahtlikke lisandeid iile 0,01 massiprotsendi
mitmesugustes kombinatsioonides ning suhetes, vilja arvatud:

a. CoCrAlY-katted, mis sisaldavad vahem kui 22 massiprotsenti kroomi, vihem kui 7 massiprotsenti alumii-
niumi ja vihem kui 2 massiprotsenti titriumi;

b. CoCrAlY-katted, mis sisaldavad 22-24 massiprotsenti kroomi, 10-12 massiprotsenti alumiiniumi ja 0,5-0,7
massiprotsenti {itriumi; voi

c. NiCrAlY-katted, mis sisaldavad 21-23 massiprotsenti kroomi, 10-12 massiprotsenti alumiiniumi ja 0,9-1,1
massiprotsenti {itriumi.

6. Moiste “alumiiniumisulam” tihendab sulameid, mille tdmbetugevus on 190 MPa vdi rohkem, mdddetuna tem-
peratuuril 293 K (20 °C).

7. Moaiste “korrosioonikindel teras” tihendab AISI 300 seeria vdi vastavale siseriiklikule standardile vastavaid tera-
sesorte.

8. “Rasksulavad metallid ja sulamid” hdlmavad jargmisi metalle ja nende sulameid: nioobium (kolumbium), moliib-
deen, volfram ja tantaal.

9. “Andur-aknamaterjalid” on jargmised: alumiiniumoksiid, rini, germaanium, tsinksulfiid, tsinkseleniid, galliumar-
seniid, teemant, galliumfosfiid, safiir ning jargmiste metallide halogeniidid: tsirkooniumfluoriididst ja hafnium-
fluoriidist koosnevad andur-aknamaterjalid, mille 1ibimoot on iile 40 mm.

10. 2. kategooria ei holma tiheastmelist massiivsete turbiinilabade tahke tsementiitimise tehnoloogiat.

11. Jargmised poliimeerid: poliiimiid, poliiester, poliisulfiid, politkarbonaadid ja poliiuretaanid.

12. “Muundatud tsirkooniumoksiid” tihendab, et tsirkooniumis on lisandina muude metallide oksiide (nt kaltsium-
oksiid, magneesiumoksiid, titriumoksiid, hafniumoksiid, haruldaste muldmetallide oksiidid), et stabiliseerida
kindlaid kristallograafilisi faase ja faaside iihendeid. Termobarjddrpinne tsirkooniumoksiidist, mis on kaltsiumok-
siidiga voi magneesiumoksiidiga muundatud segamise voi kokkusulatamise teel, ei kuulu kontrolli alla.

13. “Titaanisulamid” tdhendavad ainult kosmoselendude jaoks kasutatavaid sulameid, mille temperatuuril 293 k
(20 °c) mdddetud tdmbetugevus on 900 mpa voi rohkem.

14. “Vihepaisuvad klaasid” Tdhendavad klaase, mille temperatuuril 293 k (20 °c) md6detud soojusliku paisumise
tegur on 1x10” 7 k™ ! vdi vihem.
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15.

16.

17.

18.

19.

“Dielektrilised kihid” on pinnakatted, mis koosnevad paljudest dielektrilise materjali kihtidest, mille erinevate
murdumisnditajatega ainete kombinatsioonide planeeritud interferentsiomadused on kasutatud erinevate laine-
pikkusvahemike peegeldamiseks, iilekandmiseks voi neelamiseks. dielektrilised kihid tdhendavad rohkem kui
nelja dielektrilist kihti voi dielektrik/metall komposiitkihti.

“Kovasulam volframkarbiid” ei holma 1oike- ja vormimisinstrumentide materjale, mis koosnevad
volframkarbiidist/(koobalt, nikkel), titaankarbiidist/(koobalt, nikkel), kroomkarbiidist/nikkel-kroom ja
kroomkarbiid/nikkel.

Spetsiaalselt teemandilaadse siisiniku sadestamise tehnoloogia jargmistele materjalidele ei kuulu kontrolli alla:

Magnetketta ajurid ja magnetpead, ihekordse kasutusega kaupade tootmisseadmed, kraanide klapid, valjuhaal-
dite akustilised membraanid, autode mootoriosad, 1diketerad, stantsimise-pressimise matriitsid, kontorite auto-
matiseerimisseadmed, mikrofonid ning meditsiinitehnika.

“Rénikarbiid” ei hdlma 16ike- ning vormimisinstrumentide materjale.

Keraamilised pohimikud ei holma kdesolevas tdhenduses keraamilisi materjale, mis sisaldavad 5 massiprotsenti
voi rohkem savi voi tsementi kas eraldi komponentidena voi kombinatsioonis.

Tabeli 1. veerus madratud menetlused on jargmised:

Keemiline aurustamine-sadestamine (cvd) on pinnakatmise voi pinna muundamise protsess, mille kestel metall,
sulam, dielektriline voi keraamiline komposiit, sadestatakse kuumutatud pohimikule. gaasilised reageerivad ained
lagunevad voi tthinevad pohimiku laheduses, pohjustades soovitud elemendi, sulami voi thendi sadestumise pohi-
mikule. energiat sellise lagunemise voi keemilise reaktsiooni labiviimiseks saab juurde anda pohimiku kuumuta-
misega, huumlahendusplasma voi laserkiirguse abil.

NB 1: CVD sisaldab jargmisi menetlusi: sadestamine suunatud gaasivoo abil, ilma otsese pohimiku pulberkontaktita (out-
of-pack), cvd-katmine pulseeriva r6hu juures, kontrollitud idustamisega termiline sadestamine (cntd), plasmaaktivee-
ritud voi plasma osalusel cvd menetlused.

NB 2: Pulberkontakt tahendab, et pohimik on pulbrisegusse uputatud.

NB 3: Guasilisi reageerivaid aineid, mida kasutatakse pulberkontaktita menetlustes, toodetakse samu pohireaktsioone ja
parameetreid kasutades nagu tahke tsementiitimise protsessiski, vélja arvatud see, et kaetav pohimik pole otseses kok-
kupuutes pulbriseguga.

Termoaurustamine — fiiiisikaline aurustamine-sadestamine (TE-PVD) on pinnakatmise menetlus, mis viiakse libi
vaakumis rohul vahem kui 0,1 Pa ja milles kasutatakse kattematerjali aurustamiseks soojusallikat. Selle menet-
luse kdigus kondenseerub vdi sadestub aurustunud aine sobivalt asetatud pohimiku pinnale.

Lisagaaside juhtimine vaakumkambrisse pinnakatmise protsessi ajal siinteesimaks ithendkatteid on tavaline
menetluse modifikatsioon.

loon- voi elektronkiirte voi plasma kasutamine pinnakatte sadestumise aktiveerimiseks voi aitamiseks on samuti
selle tehnika tavaline modifikatsioon. Menetluse iiheks iseloomulikuks jooneks voib olla protsessi kdigus moni-
toride kasutamine katete paksuse ja optiliste parameetrite mddtmiseks.

Jargmised protsessid on iseloomulikud TE-PVD protsessid:

1. Elektronkiire abil toimuval aurustamisel-sadestamisel (PVD) kasutatakse elektronkiirt katet moodustava aine
soojendamiseks ning aurustamiseks;

2. Toonide abil toimuva takistusliku kuumutamisega tekitatud aurustamisel-sadestamisel kasutatakse takistus-
likke elektrilisi soojusallikaid kombinatsioonis pdrkuvate ioonkiirtega, et saavutada reguleeritud tihtlast aurus-
tatud katteaine voogu;
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C.

3. Laseraurustamisel kasutatakse kas impulss- voi pidevlaine laserkiiri katet moodustava aine aurustamiseks;

4. Katoodsadestamisel kasutatakse pinnakatet moodustavast ainest kuluvat katoodi ja kaarlahendust, mis siiii-
datakse hetkelisel katoodi ja pinna kokkupuutel. Kaare kontrollitav litkumine kulutab katoodi pinda, moo-
dustades tliioniseeritud plasma. Anoodiks voib kasutada kas katoodi ldhedusse isolaatori kaudu kinnitatud
koonust vdi kambrit. Mittesirgjoonelise sadestamise korral kasutatakse pdhimiku eelpingestamist

NB: See definitsioon ei holma juhuslikku katoodsadestamist eelpingestamata pohimikele.

5. loonpindamine on iiks erjjuht dldisest termoaurustamise-fiiisikalise aurustamise-sadestamise (TE-PVD)
menetlusest, mille kdigus kasutatakse plasmat voi iooniallikat sadestatava aine ioniseerimiseks ning sadesta-
tava aine eraldamiseks plasmast rakendatakse pohimikule negatiivset eclpinget. Reageerivate ainete protsessi
kaasamine, tahkiste aurustamine protsessikambris ning protsessi kdigus monitoride kasutamine katete pak-
suse ja optiliste parameetrite modtmiseks on selle menetluse tavalised modifikatsioonid.

Tahke tsementiitimine on pinna muundamis- vdi katmismenetlus, milles pohimik on asetatud pulbrisegusse (pa-
kend), mis koosneb jargmisest:

1. Sadestatavad metallipulbrid (tavaliselt alumiinium, kroom, rini vdi nende segud);

2. Aktivaator (tavaliselt halogeniidisool); ja

3. Inertne pulber, tavaliselt alumiiniumoksiid.

Pohimik ja pulbrisegu asetatakse retorti, mida kuumutatakse katte sadestamiseks piisava aja jooksul temperatuu-
rivahemikus 1 030 K (757 °C) kuni 1 375 K (1 102 °C).

Plasmapihustus on iiks pinnakatmismenetlus, milles plasmat tekitav ja juhtiv plasmakahur votab vastu kattema-
terjali pulbrit voi traati, sulatab selle ning paiskab pohimikule, millel moodustubki homogeenne seotud kiht. Plas-
mapihustus on kas madalrohu plasma pihustus voi tilikiire plasma pihustus.

NB 1: Madal rohk tihendab siin iimbritsevast rohust madalamat rohku.

NB 2: Ulikiire téhendab diiiisist valjuva gaasi kiirust, mis on suurem kui 750 mjs, arvutatuna 293 K (20 °C) juures rohul
0,1 MPa.

Mudasadestus on iiks pinna muundamis- voi katmismenetlus, milles orgaanilise sideainega vedelikus suspensee-
ritud metalli- voi keraamikapulber kantakse pdhimikule kas pihustamise, sukeldamise vdi pintsli abil, millele jarg-
neb dhus voi ahjus kuivatamine ning termotdétlemine, saavutamaks soovitud pinnakatet.

Atomisatsioonsadestus on pinnakatmismenetlus, mis pohineb impulsi iilekande nihtusel, milles positiivsed ioo-
nid kiirendatakse elektrivaljas mérklaua (kattev aine) pinna suunas. Porkuvate ioonide kineetiline energia on pii-
sav, et aatomeid mirklauast vilja liiia ning sadestada sobivalt asetatud pohimikule.

NB 1: Tabelis on viidatud vaid triood-, magnetron- vdi reaktiiv- atomisatsioonsadestamisele, mida kasutatakse katte nak-
kuvuse ja sadestuskiiruse suurendamiseks ning raadiosageduslikult suurendatud atomisatsioonsadestamisel, mis voi-
maldab aurustada ka mittemetallilisi kattematerjale.

NB 2: Sadestumise aktiveerimiseks kasutatakse madalaenergeetilisi (alla 5 keV) ioonkiiri.g.

loonlegeerimine on iiks pinna muundamis- voi katmismenetlus, milles sulandatav element ioniseeritakse, kiiren-
datakse potentsiaali gradiendi abil ning implanteeritakse pdhimiku pinna piirkonnas. See hdlmab ka menetlusi,
milles ioonlegeerimine teostatakse samaaegselt elektronkiire abil toimuva aurustamise-sadestamise vdi atomisat-
sioonsadestamisega.
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3. KATEGOORIA

ELEKTROONIKA
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3A

Siisteemid, seadmed ja komponendid

Markus 1:  Punktis 3A001 vdi 3A002 nimetatud selliste seadmete ja komponentide kontrolli alla kuulumine

(v.a punktides 3A001.a.3-3A001.4.10 vdi punktis 3A001.4.12 nimetatud), mis on spetsiaalselt ette
ndhtud kasutamiseks muudes seadmetes voi millel on muudele seadmetele iseloomulikud tunnused,
maddratakse nende muude seadmete kontrolli alla kuulumisega.

Markus 2:  Punktides 3A001.a.3-3A001.a.9véi punktis 3A001.a.12 nimetatud selliste integraalliilituste kontrolli

alla kuulumine, mis on piisiprogrammeeritud voi kavandatud muude seadmete spetsiifiliste funktsioonide
tditmiseks, mddratakse nende seadmete kontrolli alla kuulumise alusel, milles neid kasutatakse.

NB:  Kui tootja vdi loataotleja ei suuda kindlaks mdadrata nende muude seadmete kontrolli alla kuulumist,
maddratakse nende integraalliilituste kontrolli alla kuulumine punktides 3A001.4.3-3A001.a.9 ja
3A001.a.12. Kui integraallilitus on punktis 3A001.a.3 nimetatud, rinist valmistatud
mikroarvuti mikroskeem vdi mikrokontrolleri mikroskeem, mille operandi (andmed) sona pikkuseks
on 8 bitti v3i vihem, on selle integraalliilituse kontrolli alla kuulumine mddratud punktis
3A001.a.3.

3A001 Elektroonilised komponendid:

Uldise kasutusega integraalliilitused:

Markus 1:  Selliste (valmis voi poolvalmis) pooljuhtplaatide kontrolli alla kuulumist, mille otstarve on kindlaks
maddratud, hinnatakse punkti 3A001.a parameetrite pohjal.

Markus 2:  Integraalliilituste tiiiibid:

— Monoliit-integraalliilitused;

— Hiibriidintegraalliilitused;

— Mitmekiibilised integraalliilitused;

—  Kile-tiliipi integraalliilitused, kaasa arvatud rani-safiir-tiliipi integraalliilitused;

— Optilised integraalliilitused.

. Integraalliilitused, mis on planeeritud voi arvestatud taluma kiirgust jargmiselt:

a.  Kogudoos, mille véirtus on 5x10° Gy (rdni) voi rohkem;
b. Doosikiirus, mille vdirtus on 5x10° Gy (rdni)[s voi rohkem; voi

c.  Neutronite (1 MeV ekvivalent) integreeritud vootihedus 5x10'? njem? v&i suurem rini korral voi
selle ekvivalent muude ainete korral;

Markus:  Punkti 3A001.a.1.c ei kohaldata metall-isolaator-pooljuht- (MIS) struktuuride suhtes.

2. Mikroprotsessor-mikroskeemid, mikroarvuti-mikroskeemid, mikrokontroller-mikroskeemid,

liitpooljuhtidest valmistatud maluintegraallillitused, analoog-digitaal muundajad, digitaal-analoog
muundajad, signaalitootluseks ettendhtud elektrooptilised voi optilised  integraalliilitused,
kasutaja-programmeeritavad loogilised seadmed, neurovorgu integraalliilitused, tundmatu otstarbega
tavaintegraallillitused voi integraallilitused, mis on ette ndhtud kasutamiseks teadmata
kontrollitavusega seadmes, Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, ~programmeeritavad
elekterkustutusega piisimalud (EEPROM), vilkmilud voi staatilised muutmilud, millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. Miiratud toimima keskkonnatemperatuuril ile 398 K (125 °C);
b. Midratud toimima keskkonnatemperatuuril alla 218 K (- 55 °C); voi

¢.  Miiratud toimima keskkonnatemperatuuril 218 K (- 55 °C) kuni 398 K (125 °C);

Mrkus:  Punkti 3A001.4.2 ei kohaldata integraalliilituste suhtes, mida kasutatakse tsiviilotstarbelistes autodes
Vi rongides.

. Mikroprotsessorite mikroskeemid, mikroarvutite mikroskeemid ja mikrokontrollerite mikroskeemid,

millel on mis tahes jargmine omadus:

Markus:  Punkt 3A001.a.3 holmab digitaalseid signaalprotsessoreid, digitaalmaatriksprotsessoreid ja
digitaalseid kaasprotsessoreid.

a. FEi kasutata;
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3A001

a.

3.

10.

(jatkub)
b. Valmistatud liitpooljuhist ja toimib taktsagedusel iile 40 MHz; voi

c.  Rohkem kui itks andme- voi kdsusiin voi jarjestikuline jdrjestikport viliseks ithenduseks
paralleelprotsessoris, edastuskiirusega iile 150 megabaidi sekundis;

Liitpooljuhist valmistatud malu integraalliilitused;
Analoog-digitaalmuundur ja digitaal-analoogmuundur integraalliilitused:

a.  Analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB: VT KA PUNKTI 3A101.

1. Eraldusvdime ile 8 biti, kuid vihem kui 12 bitti, tdieliku muundamise ajaga vihem kui 5
ns;

2. Eraldusvoime 12 bitti, tdieliku muundamise ajaga vihem kui 20 ns;

3. Eraldusvdime iile 12 biti, kuid vordne voi vahem kui 14 bitti, tdieliku muundamise ajaga
vihem kui 200 ns; voi

4. Eraldusvdime ile 14 biti, tdieliku muundamise ajaga vihem kui 1 ps;

b. Digitaal-analoogmuundurid, mille eraldusvéime on 12 bitti voi rohkem ning seadumisaeg on
vihem kui 10 ns;

Tehnilised mdrkused:
1. Eraldusvdime n bitti vastab signaali amplituudi kvantimisele 2" tasemeks.

2. Tdieliku muundamise aeg on poordvordeline valimi viljavotukiirusega.

Signaalide to6tlemiseks arendatud elektro-optilised ja optilised integraallillitused, milles on:
a.  Uks vdi enam kui iiks sisemine laserdiood;

b.  Uks vdi enam kui iiks sisemine valgust detekteeriv element; ja

c.  Optilised lainejuhid;

Viljaga programmeeritav loogikaseade, milles:

a.  Ekvivalentselt kasutatavate ventiilide arv on iile 30 000 (kahe sisendiga ventiilid);

b. Tiiipiline hilistus pohiventiilis levimisel on alla 0,1 ns; voi

c.  Umberliilitamissagedus on iile 133 MHz;

Markus: Punkti 3A001.a.7 alla kuuluvad:

— Lihtsad programmeeritavad loogikaseadmed (SPLD)
—  Keerulised programmeeritavad loogikaseadmed (CPLD)
— Viljaga programmeeritavad ventiilmaatriksid (FPGA)
— Viljaga programmeeritavad loogikamaatriksid (FPLA)
— Viljaga programmeeritavad iihendused (FPIC)

NB: Viljaga programmeeritavad loogikaseadmed on tuntud ka kui viljaga programmeeritav ventiil voi
viljaga programmeeritavad loogikamaatriksid.

. Fi kasutata;

Neurovorkude integraalliilitused;

Tundmatu otstarbega tavaintegraalliilitused voi integraallilitused, mis on ette nihtud kasutamiseks
seadmes, mille kontrolli alla kuulumine ei ole tootjale teada ja millel on jirgmised omadused:

a. Rohkem kui 1 000 klemmi;
b. Tiiipiline hilistus pohiventiilis levimisel on alla 0,1 ns; voi

c. Toosagedus on ile 3 GHz;
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3A001

a.

(jatkub)

11. Digitaalintegraalliilitused, muud kui punktides 3A001.a.3-3A001.a.10 voi punktis 3A001.a.12
nimetatud, mis on valmistatud liitpooljuhtide baasil ning millel on jargmised omadused:

a.  Ekvivalentsete ventiilide arv on tile 3 000 (kahe sisendiga ventiilid); voi

b.  Umberliilitussagedus on iile 1,2 GHz;

12. Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik N-punktilise kompleksse Fourier
kiirteisenduse tegemise aeg on lithem kui (N log, N)/20 480 ms, kus N on punktide arv;

Tehniline markus:

Kui N vordub 1 024 punktiga, siis on punktis 3A001.a.12 valemi jirgi teisenduse tegemise aeg 500 ps.

Mikro- ja millimeeterlaine seadmete komponendid:

1. Elektroonilised vaakumlambid ja katoodid:

Mirkus 1:

Mirkus 2:

Punkt 3A001.b.1 ei holma lampe, mis on kavandatud voi arvestatud t66ks sagedusribades,
mis vastavad jargmistele omadustele:

a. Eioleile 31 GHz; ja

b. ITU poolt raadioside jaoks mddratletud ja mitte asukoha mddramiseks ette ndhtud.

Punkt 3A001.b.1 ei holma mittekosmosekindlaid lampe, millel on kdik jargmised omadused:
a.  Keskmine valjundvgimsus 50 W v6i vahem; ja

b. Mis on kavandatud voi arvestatud tooks sagedusribades, mis vastavad jirgmistele
omadustele:

1. Oniile 31 GHz, kuid mitte iile 43,5 GHz; ja

2. ITU poolt raadioside jaoks mddratletud ja mitte asukoha mddramiseks ette nahtud.

a. Jargmised jooksva laine lambid, impulss- voi pidevlainele:

1. Mille toosagedus on iile 31 GHz;

2. Mis on varustatud katoodi kiitteelemendiga, mille kdivitumisaeg raadiosagedusliku (RF)
nimivdimsuse saavutamiseks on lithem kui 3 sekundit;

3. Sidestatud ddnestorud voi nende modifikatsioonid, fraktsionaalse ribalaiusega iile 7 % voi
tippvoimsusega ile 2,5 kW;

4. Spiraallaine torud voi nende modifikatsioonid, millel on jargmised omadused:

a.

C.

Hetkeline ribalaius on ile ithe oktaavi ja keskmine vdimsus (viljendatud kW-des)
korrutatud sagedusega (viljendatud GHz-des) on iile 0,5;

Hetkeline ribalaius on iiks oktaav voi vihem ja keskmine voimsus (valjendatud kW-des)
korrutatud sagedusega (viljendatud GHz-des) on suurem kui 1; voi

On kosmosekindel;

b. Ristvili vdimenduslambid voimendusega iile 17 dB;

c.  Elektronlampidele mairatud impregneeritud katoodid, mis tagavad pideva emissioonivoolu
tiheduse, mis on arvestuslikes nimitingimustes iile 5 A/cmz;

2. Mikrolaine-integraalliilitused voi -moodulid:

a.  Millel on monoliit-integraalliilitus iihe v6i enama aktiivse vooluahela elemendiga; ja

b. Mille to6sagedus on iile 3 GHz;

Mirkus 1:

Mirkus 2:

Punkt 3A001.b.2 ei holma ei holma liilitusi voi mooduleid, mis on kavandatud voi arvestatud
t00ks sagedusribades, mis vastavad jirgmistele omadustele:

a. Eioleiile 31 GHz; ja
b. ITU poolt raadioside jaoks mddratletud ja mitte asukoha mddramiseks ette nahtud.

Punkt 3A001.b.2 ei holma raadioiilekanneteks ettendhtud satelliitseadmeid, mis kavandatud voi
arvestatud tooks sagedusalas 40,5 GHz kuni 42,5 GHz.

3. Mikrolainetransistorid, mis on arvestatud sagedustele iile 31 GHz;

Mikrolaine pooljuhtvdimendid, millel on jirgmised omadused:

a. Toosagedus on iile 10,5 GHz ja hetkeline ribalaius rohkem kui pool oktaavi; voi

b. Toosagedus on iile 31 GHz;
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3A001

b. (jitkub)

5.

Elektrooniliselt vdi magnetiliselt hailestatavad ribapéisfiltrid (band-pass) voi ribatokkefiltrid
(band-stop), mis sisaldavad enam kui 5 timmitavat resonaatorit, mida on vdimalik vahem kui 10
mikrosekundi jooksul hailestada sagedusribale, mille f,,, [f,;, on 1,5:1 ja millel on jargmised
omadused:

a. Ribapdds (band-pass) ribalaiusega, mis on laiem kui 0,5 % kesksagedusest; voi

b. Ribatdke (band-stop) ribalaiusega, mis on kitsam kui 0,5 % kesksagedusest;

. Mikrolainekonstruktsioonid, mis to6tavad sagedustel iile 31 GHz;

Segustid ja muundajad, mis on konstrueeritud punktis 3A002.c, 3A002.e vdi 3A002.f nimetatud
seadmete sagedusriba laiendamiseks iile eespool nimetatud punktides kehtestatud piiride;

. Mikrolaine voimsusvdimendid, mis sisaldavad punktis 3A001.b nimetatud lampe ja millel on koik

jargmised omadused:
a. Toosagedus ile 3 GHz;
b. Keskmine viljundvoimsuse tihedus iile 80 W/kg; ja

c. Maht on viiksem kui 400 cm?;

Markus:  Punkt 3A001.b.8 ei holma seadmeid, mis on kavandatud voi kohandatud téitamiseks igas ITU
poolt raadioside jaoks mddratletud ja mitte asukoha mddramiseks ettendhtud sagedusribas.

c. Jargmised akustilise laine seadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

1.

3.

Akustilise pinnalaine- ja akustilise pinnalihedase ruumlaine seadmed (st signaalitoétlusseadmed,
mis akustilis-mehhaanilisi vonkumisi aines kasutavad), millel on mis tahes jairgmine omadus:

a. Kandesagedus iile 2,5 GHz;
b. Kandesagedus iile 1 GHz, kuid vihem kui 2,5 GHz, ja millel on mis tahes jirgmised omadused:
1. Kiilghdlma allasurumine iile 55 dB;

2. Maksimaalse viivise ja ribalaiuse korrutis (aeg mikrosekundites ja ribalaius MHz-des) iile
100;

3. Ribalaius iile 250 MHz; voi
4. Dispersiivne viivis on suurem kui 10 ps; voi
¢.  Kandesagedus on 1 GHz voi vihem, ja millel on mis tahes jargmised omadused:

1. Maksimaalse viivise ja ribalaiuse korrutis (aeg mikrosekundites ja ribalaius MHz-des) iile
100;

2. Dispersiivne viivis on suurem kui 10 ps; voi

3. Kiilghdlma allasurumine iile 55 dB ja ribalaius on suurem kui 50 MHz;

. Akustilise ruumlaine seadmed (st signaali tootlemise seadmed, mis kasutavad aines

akustilis-mehhaanilisi vonkumisi), mis voimaldavad vahetult to6delda signaale sagedustel, mis
illetavad 1 GHz;

Akustilis-optilised signaali tootlemise seadmed, mis kasutavad akustiliste lainete (ruumlaine voi
pinnalaine) ja valguslainete vahelist vastasmdju, mis voimaldab vahetult toodelda signaale voi
kujutisi, kaasa arvatud spektraalanaliiiis, korrelatsioon voi konvolutsioon;

d. Elektroonilised seadmed voi skeemid, mis sisaldavad dlijuhtivatest materjalidest valmistatud
komponente ja on spetsiaalselt ette ndhtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vihemalt
tihe tlijuhtivast materjalist komponendi kriitiline temperatuur, ja millel on jargmised omadused:

1.

Voolulillitid digitaalskeemidele, milles kasutatakse iilijuhtivaid ventiile, mille ventiili kohta viivise
(sekundites) ja ventiilis hajunud v&imsuse korrutis ventiili kohta (vattides) on viiksem kui 107*J;
voi

. Sageduse selekteerimine kaikidel sagedustel, kasutades resonantsahelaid, mille hiiveteguri Q véirtus

on iile 10 000;

e. Suurenergiaseadmed:

1.

Patareid ja fotoelektrilised paneelid:

Murkus:  Punkt 3A001.¢.1 ei holma patareisid ruumalaga 27 cm? ja alla selle (nt standardsed C-elemendid
vdi R14 patareid).

a. Primaarelemendid ja patareid, mille energiatihedus on iile 480 Wh/kg, mis on ette nihtud
kasutamiseks temperatuurivahemikus 243 K (- 30 °C) kuni 343 K (70 °C);
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b. Korduvlaetavad elemendid ja patareid, mille energiatihedus on iile 150 Wh/kg pérast 75
laadimis-[tiihjendamistsiiklit, tithjendamisel vooluga, mis on vordne suurusega C/5 tundi (C —
nimimahtuvuse vaartus ampertundides), nende kasutamisel temperatuurivahemikus 253 K
(- 20 °C) kuni 333 K (60 °C);

Tehniline mdrkus:

Energiatihedus saadakse, kui korrutatakse omavahel keskmise voimsuse vattides (keskmine pinge
voltides korrutatud keskmise voolutugevusega amprites) tithjenemise kestusega tundides 75 %
véirtuseni avatud vooluringi pingest jagatuna elemendi (vdi patarei) kogumassiga kg-des.

c.  Kosmosekindlad ja kiirguskindlad fotoelektrilised paneelid, mille erivdimsus tootemperatuuril
301 K (28 °C) on iile 160 W/m?, valgustades neid temperatuuril 2 800 K (2 527 °C) hddguva
volframi kiirgusega 1 kW/m?;

2. Jargmised suure energiaga kogumiskondensaatorid:

NB: VT KA PUNKTI 3A201.a.

a.  Kondensaatorid, mille kordussagedus on viiksem kui 10 Hz (iiksiklahendusega kondensaator)
ning millel on koik jargmised omadused:

1. Nimipinge 5 kV voi rohkem;
2. Energiatihedus 250 J/kg voi rohkem; ja
3. Koguenergia 25 kJ voi rohkem;

b. Kondensaatorid, mille kordussagedus on 10 Hz vdi rohkem (korduvlahendusega
kondensaatorid) ja millel on kdik jirgmised omadused:

1. Nimipinge 5 kV voi rohkem;

2. Energiatihedus 50 J/kg voi rohkem;

3. Koguenergia 100 J voi rohkem; ja

4. Laadimis-|tiihjenemistsiikleid 10 000 vdi rohkem;

Ulijuhtivad elektromagnetid vdi solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud téieliku laadimis- voi
tithjenemisajaga alla ithe sekundi ja millel on kéik jargmised omadused:

NB: VT KA PUNKTI 3A201.b.

Markus:  Punkt 3A001.e.3 ei holma iilijuhtivaid elektromagneteid voi solenoide, mis on spetsiaalselt ette
ndhtud magnetresonantskuva meditsiiniseadmetele.

a. Tithjenemise esimesel sekundil vabanev energia on iile 10 kJ;
b. Voolu kandva mahise sisediameeter on iile 250 mm; ja

c.  Magnetilise induktsiooni nimivéirtus on ile 8 T vdi iildine voolutihedus mahises iile
300 A/mmz;

f.  Absoluutse pé6rdenurga andurid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1.

Lahutusvdime parem kui 1 osa 265 000 st (18bitine lahutus) tdisskaala ulatuses; voi

2. Tipsus parem kui £ 2, 5 kaaresekundit.

3A002 Jargmised iildotstarbelised elektroonilised seadmed:

a. Jargmised lindistusseadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud testlindid:

1.

Analoogmagnetofonid, kaasa arvatud seadmed, mis vdimaldavad salvestada digitaalsignaale (st
kasutatakse korgtihedusliku digitaalsalvestuse moodulit (HDDR)) ja millel on mis tahes jargmine
omadus:

a. Ribalaius iile 4 MHz iihe elektrontrakti voi salvestusraja kohta;

b. Ribalaius ille 2 MHz iithe elektrontrakti voi salvestusraja kohta, omades enam kui 42
salvestusrada; voi

c. Ajaline nihe (viga) ajabaasi suhtes (base error), mis on moddetud vastavalt salvestusmeetodite
normeerimise komisjoni (IRIG) voi Elektroonikatoostuste Uhenduse (EIA) nduetele, ei iileta + 0,
1 ps;

Markus: ~ Analoogmagnetofone, mis on spetsiaalselt kavandatud tsiviilotstarbelise videoseadmena, ei
kasitleta aparatuuri lindistusseadmena.
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2. Digitaalsed videomagnetofonid, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on iile 360 Mbit/s;

Mrkus:  Punkt 3A002.a.2 ei holma digitaalset videomagnetofoni, mis on spetsiaalselt ette nahtud
televisiooni tarbeks ja milles kasutatava signaali formaat (voib sisaldada ka kokkusurutud signaali
formaati) on standardiseeritud voi soovitatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU),
Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC), Filmi ja Televisiooniinseneride Uhingu (SMPTE),
Euroopa Ringhddlinguliidu (EBU), Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi (ETSI) vGi
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) poolt tsiviiltelevisiooni tarbeks.

3. Kruvilaotustehnikat voi liikumatu magnetpeatehnikat rakendavad digitaalsed magnetofonid, millel
on mis tahes jairgmine omadus:

a. Digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on iile 175 Mbit/s; v6i

b. On kosmosekindel;

Markus:  Punkt 3A002.a.3 ei holma analoogmagnetofone, mis on varustatud HDDR-i muundamise
elektroonikaga ja ette nahtud ainult digitaalsete andmete salvestamiseks.

4. Seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on iile 175 Mbit/s ja mis on kavandatud
digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

5. Lainekuju digitaatorid ja ajutised salvestusseadmed, millel on koik jargmised omadused:

a. Digiteerimikiirus on 200 miljonit vdi rohkem valimit sekundis ja lahutusvdime 10 bitti vdi enam;
ja

b. Pidev joudlus 2 Gbit/s voi rohkem;

Tehniline mdrkus:

Seadmete korral on pidev joudlus suurim sonakiirus, mis on korrutatud bittide arvuga sonas.

Pidevaks joudluseks nimetatakse andmete suurimat valjastuskiirust massmdlusse, mida seade voib arendada
ilma mingisuguse informatsiooni kaota, sdilitades valimi votmise kiiruse ja selle analoog-digitaalse
muundamise.

6. Andmete digitaalsed salvestusseadmed, milles kasutatakse magnetkettale salvestamise tehnikat ja
millel on mis tahes jargmine omadus:

a. Digiteerimikiirus on 100 miljonit v6i rohkem valimit sekundis ja lahutusvoime 8 bitti voi
rohkem; ja

b. Pidev joudlus 1 Gbit/s vdi rohkem;

Sagedussiintesaatori elektroonikasdlmed, mille sageduse iimberliilitusaeg tthelt valitud sageduselt teisele
on alla 1 ms;

Jargmised raadiosageduse signaalianaliisaatorid:

1. Signaalianaliisaatorid, mis on voimelised analiiiisima iile 31 GHz, kuid alla 37,5 GHz vdi iile 43,5
GHz sagedusi;

2. Diinaamilised signaalianaliisaatorid, mille reaalajaline ribalaius on iile 500 kHz;

Markus:  Punkt 3A002.c.2 ei holma neid dinaamilisi signaalianaliisaatoreid, milles kasutatakse
konstantseid  protsentuaalse ribalaiusega  filtreid (samuti  tuntud kui  oktaav- Vo
murdosa-oktaavfiltrid).

Sagedussiintesaator-signaalgeneraatorid, mis toodavad viljundsagedusi, mille tdpsus ning lithi- ja
pikaajaline stabiilsus on juhitud, tuletatud ja kontrollitud sisemise etalonsageduse poolt ja millel on mis
tahes jargmised omadused:

1. Maksimaalne siinteesitav sagedus on iile 31,8 GHz;
2. Sageduste timberliilitusaeg iihelt valitud sageduselt teisele on lithem kui 1 ms; voi

3. Uhe kiilgriba (SSB) faasimiira on parem kui —(126+20 log, ;F-20 log, of) dBc/Hz, kus F on kiilgriba
sageduse erinevus pohisagedusest hertsides ja f on pdhisagedus megahertsides;

Markus:  Punkt 3A002.d ei holma seadmeid, milles viljundsagedus saadakse kahe vi enama kvartsostsillaatori
sageduste lisamisel vi mahaarvamisel voi tulemuse korrutise lisamisel voi mahaarvamisel.

Vorguanaliisaatorid, mille maksimaalne toosagedus on iile 43,5 GHz;
Mikrolaine testvastuvotjad, millel on koik jirgmised omadused:
1. Maksimaalne to6sagedus on iile 43,5 GHz; ja

2. Voimaldavad amplituudi ja faasi tiheaegset modtmist;
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g.

Aatomi vonkesageduse standardid, millel on mis tahes jargmine omadus:
1. Pikaajalise stabiilsusega (vananemine), mis on vihem (parem) kui 1x10~ ' kuu; voi
2. On kosmosekindel.

Markus:  Punkt 3A002..1 ei holma mittekosmosekindlaid rubiidiumistandardeid.

3A101 Elektroonilised seadmed ja komponendid, muud kui punktis 3A001 nimetatud:

a.

Analoog-digitaalmuundurid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja mis on kavandatud vastama
robustsetele seadmetele kehtestatud sojalistele nduetele;

Kiirendid, mis on vdimelised lihetama elektromagnetilist kiirgust, mis tekitatakse kuni 2 MeV vdi
suurema energiani kiirendatud elektronide pidurdamisel (bremsstrahlung), ning neid kiirendeid sisaldavad

siisteemid.

Mrkus:  Punkt 3A101.b ei holma seadmeid, mis on spetsiaalselt ette nihtud kasutamiseks meditsiinis.

3A201 Elektroonilised komponendid, muud kui punktis 3A001 nimetatud;

a.

b.

Kondensaatorid, millel on jirgmised omaduste kombinatsioonid:
1. a. Toopinge suurem kui 1,4 kV;
b. Energiamahutavus suurem kui 10 J;
c. Elektrimahtuvus suurem kui 0,5 pF; ja
d. Jadainduktiivsus vidiksem kui 50 nH; voi
2. a. Toopinge suurem kui 750 V;
b. Elektrimahtuvus suurem kui 0,25 pF; ja
¢. Jadainduktiivsus vidiksem kui 10 nH;
Ulijuhtivad solenoid-elektromagnetid, millel on kdik jirgmised omadused:
1. Vodimaldavad tekitada magnetvilja tugevusega 2 teslat voi rohkem;
2. Pikkuse ja sisediameetri suhe 2 vdi rohkem;
3. Sisediameeter iile 300 mm; ja

4. 50 % solenoidi siidamiku keskses ruumalas on magnetvilja tihetasasus parem kui 1 %;

Markus:  Punkt 3A201.b. ei holma magneteid, mis on spetsiaalselt kavandatud tuumamagnetresonantskuvamise
siisteemi jaoks ja eksporditud tuumamagnetresonantskuvamise siisteemi osadena. Sona “osadena” ei
tahenda tingimata sama saadetise fiiiisilist osa; on lubatud erinevad saadetised ka erinevatest allikatest,
kusjuures nende saadetiste ekspordidokumentides peab olema selgelt margitud, et saadetis on saadetud
kui “kuvamissiisteemi osa”.

Impulss rontgenikiirguse generaatorid voi impulsselektronkiirendid, millel on mis tahes jirgmine
omaduste kombinatsioon:

1. a. Kiirendatud elektronide tippenergia 500 keV vdi rohkem, kuid vahem kui 25 MeV; ja
b. Hivetegur (K) 0,25 voi rohkem; voi
2. a. Kiirendatud elektronide tippenergia 25 MeV vdi rohkem; ja

b. Tippvdimsus on suurem kui 50 MW.

Markus:  Punkt 3A201.c ei holma kiirendeid, mida kasutatakse muude seadmete komponentidena, mille
eesmdrgiks ei ole elektronkiire- voi rontgenikiirguse tekitamine (nt elektronmikroskoopia) voi mis on
spetsiaalselt ette nahtud kasutamiseks meditsiinis.

Tehnilised mdrkused:
1. Hiivetegur on defineeritud jargmiselt:
K =1,7x10°v**°Q

kus V on elektronide tippenergia megaelektronvoltides.
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3A228

c. (jitkub)

Kui kiirendi impulsi kestus on 1 ps voi vahem, siis Q tahistab kogu kiirendatud laengut kulonites. Kui aga
kiirendi impulsi kestvus on pikem kui 1 ps, siis tahistab Q 1 ps jooksul kiirendatud maksimaalset laengut.

Q on vordne elektronkiire voolu i amprites integraaliga aja t suhtes sekundites, iile impulsi kestvuse (Q = 0 idt).
2. Tippvdimsus = (tipp-pinge voltides)x(elektronkiire tippvool amprites).

3. Kiirendites, mis pohinevad mikrolaine Gonesresonaatoritel, loetakse impulsi kestvuseks jargmistest viikseim: kas
1 ps voi ithe mikrolaine modulaatoriimpulsi tekitatud kokkusurutud kiirepaketi kestvus.

4. Kiirendites, mis pohinevad mikrolaine donesresonaatoritel, loetakse kiire tippvoolu védrtuseks kokkusurutud
kiirepaketi keskmistatud voolu védrtust selle kiirepaketi kestel.

Sagedusmuundurid voi generaatorid, muud kui punktis 0B001.b.13 nimetatud, millel on kaik jirgmised
omadused:

a. Mitmefaasiline viljund, véimaliku véljundvdimsusega 40 W vdi rohkem;
b. Sagedusvahemik 600-2 000 Hz;
c. Taielik harmooniline moonutus alla 10 %; ja

d. Sageduse stabiilsus parem kui 0,1 %.

Tehniline mdrkus:

Sagedusmuundureid 3A225 tihenduses tuntakse ka konverterite vi inverteritena.

Suure voimsusega alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.j.6 nimetatud, millel on mélemad jargmised
omadused:

a. Voimaldavad 8 tunni jooksul saada pidevalt viljundpinget 100 V v6i rohkem voolutugevusel 500 A voi
rohkem; ja

b. Voolu ja pinge stabiilsus 8 tunni viltel on parem kui 0,1 %.

Korgepingelised alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.j.5 nimetatud, millel on molemad jargmised
omadused:

a. Voimaldavad 8 tunni jooksul saada pidevalt viljundpinget 20 kV vdi rohkem voolutugevusel 1 A voi
rohkem; ja

b. Voolu ja pinge stabiilsus 8 tunni viltel on parem kui 0,1 %.

Liilitusseadmed:

a. Killmkatoodiga lambid, gaasiga tdidetult voi mitte, mis tootavad analoogiliselt kaitsesidemikuga ja millel
on koik jargmised omadused:

1. Sisaldavad kolme voi enamat elektroodi;
2. Anoodpinge tippnimivairtusega 2,5 kV voi rohkem;
3. Anoodvoolu tippnimivddrtus 100 A vdi rohkem; ja

4. Anoodi viiteaeg 10 ps voi vihem;

Markus:  Punkt 3A228 holmab gaastditega kriitrone ja vakuumspriitrone.

b. Umberliilitatavad sidevahemikud, millel on malemad jirgmised omadused:
1. Anoodi viiteaeg 15 ps voi vahem; ja
2. Tippnimivoolutugevus 500 A voi rohkem;
c. Kiirliilitustoimega moodulid v6i solmed, millel on koik jargmised tehnilised omadused:
1. Anoodpinge tippnimivaartus iile 2 000 V;
2. Anoodvoolu tippnimivaartus 500 A voi rohkem; ja

3. Sisseliilitusaeg 1 ps voi vahem.
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3A230

3A231

3A323

Siiitesiisteemid ja vastavad suure voolu impulssgeneraatorid:

NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.

a. Lohkeaine detonaatorite siititamise siisteemid, mis on ette nihtud punktis 3A232 nimetatud
multidetonaatorite kdivitamiseks;

b. Moodul-elektriimpulsi generaatorid (pulsarid), millel on koik jargmised tehnilised omadused:
1. Ette ndhtud portatiivseks, mobiilseks voi karmides tingimustes kasutamiseks;
2. Suletud tolmukindlasse pakendisse;
3. Voimelised andma energiat vihem kui 15 ps jooksul;
4. Viljundvool 100 A voi rohkem;
5. Tdusuaeg vihem kui 10 ps, koormusel vihem kui 40 oomi;
6. Ukski modde ei iileta 254 mm;
7. Raskus on vihem kui 25 kg; ja

8. Ette ndhtud kasutamiseks laiendatud temperatuurivahemikus 223 K (- 50 °C) kuni 373 K (100 °C)
voi médratletud kohaseks kasutamiseks kosmoses.

Markus:  Punkt 3A229.b hélmab ka ksenoonvalklampide juhtimisseadmeid.

Tehniline mdrkus:

Punktis 3A229.b.5 on tousuaeg defineeritud kui ajavahemik, mis on vajalik voolu amplituudi kasvamiseks
aktiivkoormusel 10 %st kuni 90 %ni.

Kiired impulssgeneraatorid, millel on molemad jargmised omadused:
a. Viljundpinge iile 6 V, aktiivkoormusel vihem kui 55 oomi; ja

b. Impulsi siirdeaeg 500 ps vdi vihem.

Tehniline mdrkus:

Punktis 3A230 on impulsi siirdeaeg defineeritud kui ajavahemik pinge amplituudi vidrtuste 10 % ja 90 % vahel.
Neutronite genereerimise siisteemid, kaasa arvatud lambid, millel on mélemad jargmised omadused:

a. Nad on ette nihtud to6operatsioonide tditmiseks ilma vilise vaakumsiisteemita; ja

b. Triitium-deuteerium tuumareaktsiooni esilekutsumiseks kasutatakse elektrostaatilist kiirendamist.

Detonaatorid ja mitmepunktilised siititesiisteemid:

NB: VT KA SC)]ALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.
a. Elektriliselt kiivitatavad 16hkeaine detonaatorid:

1. Plahvatav sild (EB);

2. Plahvatav sildtraat (EBW);

3. Looksiitik;

4. Plahvatava fooliumi initsiaatorid (EFI);

b. Siisteemid, mis kasutatavad iiksik- voi mitmikdetonaatoreid, mis on ette nihtud ile 5000 mm?
16hkeaine pinna peaaegu samaaegseks initsicerimiseks tihe siiiitesignaaliga nii, et initsicerimise ajaline
ulatus iile kogu pinna oleks vahem kui 2,5 ps.

Markus:  Punkt 3A232 ei holma detonaatoreid, mis kasutavad ainult initsieerivaid Ihkeaineid, nagu nditeks pliiasiid.

Tehniline mdrkus:

Koigi punktis 3A232 nimetatud detonaatorite puhul kasutatakse viikest elektrijuhti (silda, sildtraati véi fooliumi), mis
aurustub plahvatuslikult, kui kiire suurevooluline elektriline impulss seda ldbib. Mittelook-tiiiipi detonaatorites
vallandab plahvatay voolujuht keemilise detonatsiooni nendega kontaktis olevas kergelt plahvatavas aines, nagu PETN
(pentaeriitritooltetranitraat). Lookdetonaatorites paiskab elektrijuhtide plahvatuslik aurustumine lgokndela iile
vahemiku ning lockndela porge lohkeaine pihta vallandab keemilise detonatsiooni. Mdnedes konstruktsioonides
paisatakse 166kndela magnetjoudude abil. Maiste “plahvatav fooliumdetonaator” vaib osutada nii plahvatavale sillale
kui ka 166k-tiiiipi detonaatorile. Samuti kasutatakse monikord sona “initsiaator” sona “detonaator” asemel.
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3A233 Massispektromeetrid, muud kui punktis 0B002.g nimetatud, mis voimaldavad modta ioone massiga 230
aatommassiiihikut voi rohkem ning mille lahutusvdime on parem kui 2 osa 230st, ning nende iooniallikad:

a.
b.

C.

Induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);
Huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);
Termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

Elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud voi
kaetud UF, kindlate materjalidega;

Molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on iiks jargmistest omadustest:

1. Kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud voi kaetud roostevaba terasega voi
moliibdeeniga ja varustatud killmaloksuga, mida on vdimalik jahutada temperatuurile 193 K (- 80 °C)
voi madalamale; voi

2. Kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud voi kaetud UF kindlate materjalidega;

Massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nahtud aktiniididele voi
aktiniidfluoriididele.
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3B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

3B001 Seadmed pooljuhtseadmete ja -materjalide tootmiseks ning nende komponendid ja abiseadmed:

a. Programmeeritavad epitakskasvatamise seadmed:

1.

3.

Seadmed, mis on voimelised tootma 75 mm v6i pikemal vahemikul tthtlast kihti, mille ebaithtlus on
viiksem kui + 2, 5 %;

Metallorgaanilised keemilise aurustamise-sadestamise reaktorid (MOCVD), mis on spetsiaalselt
kavandatud iihendpooljuhtkristallide kasvatamiseks punktis 3C003 vdi 3C004 nimetatud
materjalide vahelise keemilise reaktsiooni abil;

Molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed milles kasutatakse gaasilisi voi tahkeid allikaid;

b. Programmeeritavad ioonlegeerimisseadmed, millel on mis tahes jargmine omadus:

1.

4.

Kimbu energia (kiirenduspinge) on ile 1 MeV;

Spetsiaalselt ette nihtud ja optimeeritud to6tamaks kimbu energial (kiirenduspingel), mis on vdiksem
kui 2 keV;

Otsekirje voimega; voi

Vaimaldab kdrgenergeetilist hapniku istutamist kuumutatud pooljuhtmaterjali pshimikku;

¢. Programmeeritavad anisotroopsed plasmakuivsoovitusseadmed:

1.

Seadmed kassetist-kassetti tiiiipi toimimisviisi ning tditeliitisidega, millel on mis tahes jargmine

omadus:

a. Kavandatud voi optimeeritud saavutama kriitilist m66tu 0,3 pm voi vihem + 5 % 3sigmalise
tapsusega; vOi

b. Kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cm?, mille mdddetav osakese diameeter on suurem
kui 0,1 pm;

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 3B001.e nimetatud seadmetele ja millel on mis

tahes jargmine omadus:

a. Kavandatud voi optimeeritud saavutama kriitilist modtu 0,3 pm voi vihem + 5 % 3sigmalise
tapsusega; voi

b. Kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cmz, mille moddetav osakese diameeter on suurem

kui 0,1 pm;

d. Programmeeritavad plasmaaktiveeritud keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) seadmed:

1.

Seadmed kassetist-kassetti tiitipi toimimisviisi ning tditeliiisidega, millel on mis tahes jirgmine

omadus:

a. Kavandatud vastavalt valmistaja kirjeldusele voi optimeeritud saavutama kriitilist mootu 0,3 pm
voi vahem + 5 % 3sigmalise tdpsusega; voi

b. Kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cmz, mille mdddetav osakese diameeter on suurem
kui 0,1 pm;

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 3B001.e nimetatud seadmetele ja millel on mis

tahes jirgmine omadus:

a. Kavandatud vastavalt valmistaja kirjeldusele v6i optimeeritud saavutama kriitilist modtu 0,3 pm
voi vahem £ 5 % 3sigmalise tipsusega; voi

b. Kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cmz, mille mdddetav osakese diameeter on suurem

kui 0,1 pm;

e. Programmeeritavad automaatse laadimisega mitmekambrilised kesksed toorikkiipide kisitsemise
stisteemid, millel on jargmised omadused:

1.

Liides toorikkiipide sisestamiseks ja viljavotmiseks, millega voib liita enam kui kaks pooljuhte
tootlevat seadet; ja

2. On arendatud moodustama integreeritud siisteemi kiipide jarjestiktootlemiseks vaakumkeskkonnas;

Markus: ~ Punkt 3B001.¢ ei holma automaatseid kiipide kdsitlemise robotsiisteeme, mis pole ette nahtud toimima

vaakumkeskkonnas.
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3B001 (jitkub)
f. Jargmised programmeeritavad litograafiaseadmed:

1. “Paigutajasdrita ning korda ssmmhaaval” (otsene samm kiibil) v6i “samm ja skaneeri” (skanner) tiitipi
seadmed kiipide tootlemiseks, mis kasutavad valgusoptilist voi rontgenikiirte meetodeid ja millel on
mis tahes jargmine omadus:

a. Valgusallika lainepikkus on lithem kui 350 nm; voi
b. Onvdimelised tekitama mustrit, milles vihima lahutatava elemendi mo6t on 0,35 pum voi vihem;

Tehniline mdrkus:

Vihima lahutatava elemendi moGt arvutatakse jargmise valemi pohjal:

Valgusallika lainepikkus , pm)x (K tegur
8| U

numbriline apperture
kus K tegur = 0,7
MRF = vihima lahutatava elemendi moot

2. Seadmed pooljuhtide maskide valmistamiseks voi pooljuhtseadiste tootlemiseks, rakendades
halvitatud-fokuseeritud elektronkimpu, ioonkimpu voi laserkiirt, millel on mis tahes jirgmine
omadus:

a. Laotuspunkti suurus viiksem kui 0,2 pm;

b. Onvoéimelised tekitama mustreid, milles vahima lahutatava elemendi mo6t on vaiksem kui 1 pm;
voi

c. Paigutustdpsus parem kui £ 0, 20 pm (3 sigmat);
g. Maskid ja niitvorgustikud, mis on ette nahtud punktis 3A001 nimetatud integraallitlitustele;
h. Mitmekihilised maskid faasinihke kihiga.

3B002 Programmeeritavad testimisseadmed ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisavarustus
jargmiste 1opetatud voi Idpetamata pooljuhtseadmete testimiseks:

a. Transistoride S parameetrite testimiseks sagedustel iile 31 GHz;

b. Integraalliilituste testimiseks, mis on vdimelised sooritama funktsionaalset testimist tdevaartustabelitega,
ndidiste esitamise kiirusega iile 333 MHz;

Markus:  Punkt 3B002.b ei holma testimisseadmeid, mis on spetsiaalselt ette nahtud jirgmiseks testimiseks:

1. Elektroonikasolmed voi elektroonikasolmede klass;
2. Kontrollimatud elektroonilised komponendid, elektroonikasdlmed voi integraalliilitused;
3. Mialud.

Tehniline mdrkus:

Kdesolevas punktis tihendab “ndidiste esitamise kiirus” testimisseadme digitaaloperatsioonide maksimaalset
sagedust. See vastab korgeimale edastuskiirusele, mida testimisseade tagab mittemultiplekssel reZiimil. Seda
kutsutakse ka testkiiruseks, maksimaalseks digitaalseks sageduseks voi maksimaalseks digitaalseks kiiruseks.

c. Punktis 3A001.b.2 nimetatud mikrolaine integraalliilituste testimiseks.
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3C
3C001

3C002

3C003

3C004

Materjalid

Hetero-epitaksiaalsed materjalid, mis koosnevad jirgmiste materjalide epitakskasvatamisel saadud
pohimikest:

a. Rini;

b. Germaanium;

c. Rinikarbiid; voi

d. Galliumi voi indiumi III/V tthendid.

Tehniline mdrkus:

111}V iihendid on politkristallilised, binaarsed voi kompleksmonokristallilised tooted, mis koosnevad Mendelejevi
perioodilisussiisteemi tabeli IIIA ja VA grupi elementidest (nt gallium-alumiiniumarseniid, indiumfosfiid).

Resistmaterjalid ja pShimikud, mis on kaetud kontrolli alla kuuluvate resistmaterjalidega:

a. Positiivsed resistid, mis on ette nihtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud
(optimeeritud) kasutamiseks lainepikkustel alla 350 nm;

b. Koik resistid, mis on ette ndhtud kasutamiseks elektron- v6i ioonkimpudega, tundlikkusega 0,01
uC/mm? v&i parem;

c. Koik resistid, mis on ette nihtud kasutamiseks rontgenikiirtega, tundlikkusega 2,5 mJ/mm? voi parem;

d. Koik resistid, mis on optimeeritud pinnakujundamise tehnoloogiate jaoks, sealhulgas ka siliileeritud
resistid.

Tehniline mdrkus:

“Siliileerimistehnika” tihendab protsesse, mis sisaldavad resisti pinna oksiideerimist, et parandada selle omadusi nii
marg- kui ka kuivilmutamisel.

Orgaanilis-anorgaanilised iihendid:
a.  Alumiiniumi, galliumi véi indiumi metallorgaanilised tthendid puhtusega (metalli baasil) iile 99,999 %;

b. Arseeni, antimoni voi fosfori orgaanilised tthendid puhtusega tile 99,999 % (anorgaaniliste elementide
baasil).

Markus:  Punkt 3C003 holmab iiksnes neid iihendeid, milles metalliline, poolmetalliline v6i mittemetalliline element
on molekuli orgaanilises osas oleva siisinikuga otseses sidemes.

Fosfori, arseeni voi antimoni hiidriidid puhtusega iile 99,999 %, ka inertgaasides vdi vesinikus lahjendatuna.

Mrkus:  Punkt 3C004 ei holma hiidriide, mis sisaldavad 20 moolprotsenti voi enam inertgaase voi vesinikku.
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3D Tarkvara

3D001 Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktides 3A001.b-3A002.g v6i 3B nimetatud seadmete
arendamiseks voi tootmiseks.

3D002 Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nahtud punktis 3B nimetatud programmeeritavate seadmete kasutamiseks.
3D003 Raalprojekteerimise (CAD) tarkvara, millel on jirgmised omadused:
a. Mis on ette nihtud pooljuhtseadmete voi integraalliilituste arendamiseks; ja
b. Mis on ette nihtud teostama voi kasutama tihte jargmistest:
1. Projekteerimisreeglid voi ahela vastavustdendamisreeglid;
2. Projekteeritud fiiiisilise paigutusprojekti simulatsioon; voi
3. Litograafilise protsessi simulaatorid projekteerimise kdigu jalgimiseks.

Tehniline mdrkus:

“Litograafilise protsessi simulaator” on tarkvarapakett, mida kasutatakse projekteerimise kdigus, et kindlaks
maddrata litograafia, soovituse ja pinnakatmise sammude jarjestuse maskide struktuuri iileviimisel spetsiifiliseks
juhtide, dielektrikute voi pooljuhtide topograafiliseks struktuuriks.

Markus 1:  Punkt 3D003 ei holma tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud skeemide sisestamiseks, loogika
simulatsiooniks, elektriliste iihenduste asetusteks ja marsruutimiseks, paigutuse vastavustoendamiseks voi
struktuuri lindi genereerimiseks.

Markus 2: Pooljuhtseadmete  v3i integraallillituste projekteerimise raamatukogud, —olulised tunnused ja
projekteerimisega seotud andmed loetakse tehnoloogiaks.

3D101 Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktis 3A101.b nimetatud seadmete kasutamiseks.
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3E
3E001

3E002

3E003

3E101

3E102

3E201

Tehnoloogia

Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 3 A, 3B v6i 3C nimetatud
seadmete voi materjalide arendamiseks voi tootmiseks;

Markus:  Punkt 3E001 ei holma tehnoloogiat jargmiste arendamiseks voi tootmiseks:
a.  Mikrolaine transistorid, mille toimimissagedus on alla 31 GHz;
b. Punktides 3A001.4.3-3A001.a.12 nimetatud integraalliilitused, millel on kdik jargmised omadused:
1. On kasutatud 0,5 ym voi suurema struktuurielemendi tehnoloogiat; ja
2. Ei sisalda mitmekihilisi struktuure.

Tehniline mdrkus:

Viljend “mitmekihilised struktuurid” punkti 3E001 markuses b.2 ei holma seadmeid, mis
sisaldavad maksimaalselt kaht metallikihti ja kolme poliikristalset ranikihti.

Tehnoloogia  iildmirkusele  vastav  tehnoloogia, muu kui punktis 3E001 nimetatud,
mikroprotsessor-mikroskeemide, — mikroarvuti-mikroskeemide  ja  mikrokontroller-mikroskeemide
arendamiseks voi tootmiseks, mille tthendatud teoreetiline suutlikkus (CTP) on 530 miljonit teoreetilist
operatsiooni sekundis (Mtops) voi rohkem ja aritmeetika-loogikaseade juurdepddsu laius 32 bitti voi rohkem;

Markus: ~ Punktile 3E001 lisatud kontrolli alla mittekuulumise markus kehtib ka punkti 3E002 kohta.
Muu tehnoloogia, mida kasutatakse jargmiste seadmete ja komponentide arendamiseks voi tootmiseks:
a. Vaakummikroelektroonilised seadmed;

b. Heterostruktuuriga pooljuhtseadmed, nt elektronide korglifkuvusega transistorid (HEMT),
heterobipolaartransistorid (HBT) kvantkaev- ja supervoreseadmed;

c. Ulijuhtivad elektroonilised seadmed;

d. Teemantpdhimikud voi -kiled elektroonilistele komponentidele;

e. Réni-isolaator-pohimikud integraalliilitustele, milles isolaatoriks on ranidioksiid;
f. Rénikarbiidpohimikud elektroonilistele komponentidele;

g. Elektroonilised vaakumlambid, mille toosagedus on iile 31 GHz.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 3A001.a.1 voi 3A001.a.2,
3A101.a vdi 3D101 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia punktis 3D101 nimetatud tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 3A00 Le.2, 3A001.¢.3, 3A201,
3A225-3A233 nimetatud seadmete kasutamiseks.
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4. KATEGOORIA

ARVUTID
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Markus 1:  Arvuteid, vastavaid seadmeid ja tarkvara, mis tdidavad telekommunikatsiooni- vi kohtvorgu iilesandeid,
tuleb hinnata samuti 5. kategooria 1. osa joudlusparameetrite jargi (Telekommunikatsioon).

Mrkus 2:  Juhtimismoodulid, mis iihendavad otseselt keskseadet, pohimdalu voi ketta juhtseadet siinide voi kanalitega,
ei loeta 5. kategooria 1. osas (Telekommunikatsioon) nimetatud telekommunikatsiooniseadmeteks.

NB: Pakettkommuteerimise jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara kontrolli alla kuulumise kohta vaata
punkti 5D001.

Markus 3:  Arvuteid, vastavaid seadmeid ja tarkvara, mis tdidavad kriiptograafilisi, kriiptoanaliiiisi, tunnistavaid
mitmeastmelisi turva- vdi tunnistavaid kasutajate eraldamisiilesandeid voi mis piiravad elektromagnetilist

ithilduvust, tuleb hinnata samuti 5. kategooria 2. osa joudlusparameetrite jirgi (Infoturve).

4A Siisteemid, seadmed ja komponendid

4A001 Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, elektroonikasdlmed ja spetsiaalselt neile ette nihtud
komponendid:

NB: VT KA PUNKTI 4A101.

a. Mis on konstrueeritud nii, et neil oleks mis tahes jirgmine omadus:

1. Ette ndhtud to6iilesannete tditmiseks keskkonnas, mille temperatuur on madalam kui 228 K (- 45 °C)
voi tile 358 K (85 °C);

Mirkus:  Punkti 4A001.a.1 ei kohaldata tsiviilotstarbeliste mootorsdidukites ja raudteerongides
kasutamiseks ettendhtud arvutite suhtes.

2. Kiirguskindlad, mis taluvad mis tahes jargmise piirvddrtuse iiletamist:

a. Kogudoos 5x10°
Gy (rdni);
b. Doosikiirus 5x10°
Gy (rdni)[s; voi
c. Uhele tuumasiindmusele vastab 1x1077
viga/bit/pdev;

b. Mille tehnilised omadused ja joudlus iiletavad 5. kategooria 2. osas (Infoturve) kirjeldatud piire.

Mrkus:  Punkt 4A001.b ei hdlma elektronarvuteid ja vastavaid seadmeid, kui need on kasutajal kaasas isiklikuks
kasutamiseks.

4A002 Hibriidarvutid ja elektroonikasdlmed nende jaoks ettendhtud komponentidega:

NB: VT KA PUNKTI 4A102.

a. Sisaldavad punktis 4A003 nimetatud digitaalarvuteid;

b. Sisaldavad analoog-digitaalmuundureid, millel on koik jargmised omadused:
1. 32 voi enam kanalit; ja

2. 14bitise (ilma margi bitita) voi suurema lahutusvdéimega ning muundamiskiirusega 200 000
muundamist sekundis voi rohkem.

4A003 Digitaalarvutid, elektroonikasdlmed ja nendega seotud seadmed nende jaoks ettenahtud komponentidega:

Murkus 1:  Punkt 4A003 hélmab jargmist:
a.  Vektorprotsessorid;
b. Massiiviprotsessorid;

c. Digitaalsed signaaliprotsessorid;
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4A003

(jatkub)

d.

€.

f.

Loogikaprotsessorid;

Pildividrinduseks kavandatud seadmed;

Signaalitditluseks kavandatud seadmed.

Markus 2:  Punktis 4A003 nimetatud digitaalarvutite ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine
mddratakse vastavalt nende seadmete voi siisteemi kontrolli alla kuulumisele, mille jaoks nad on ette
néahtud:

a.

Digitaalarvutid voi seotud seadmed on olulised teise siisteemi voi seadme toimimiseks;

Digitaalarvutid voi seotud seadmed ei ole muu siisteemi v3i seadme oluliseks osaks; ja

NB 1: Muudele seadmetele spetsiaalselt ettendhtud signaalitostlus- voi pildividrindusseadmete
kontrolli alla kuulumine médratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele
isegi siis, kui nad ei tdida olulise osa kriteeriumit.

NB 2: Digitaalarvutite voi telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vaata
5. kategooria 1. osa (Telekommunikatsioon).

Tehnoloogia digitaalarvutite voi seotud seadmete jaoks mddratakse kindlaks punktis 4E.

a. Kavandatud voi kohandatud torketaluvusega siisteemi jaoks;

Markus:  Punkt 4A003.a tihenduses ei kdsitleta digitaalarvuteid ja nendega seotud seadmeid kavandatuna voi
kohandatuna torketaluvusega siisteemide jaoks, kui nendes on kasutatud jargmist:

1.

Arvuti pohimalu sisaldab vigade avastamise ja korrigeerimise algoritme;

Kaks digitaalarvutit on omavahel iihendatud selliselt, et aktiivse keskseadme torke korral jitkab
siisteemi toimimist seni tiihikdigul jooksnud ja aktiivset keskseadet peegeldav keskseade;

Kahe keskseadme omavaheline side andmekanalite voi iihismdlu kaudu, mis voimaldab iihel
keskseadmel sooritada muid iilesandeid kuni teise keskseadme torkeni, millisest hetkest alates
esimene keskseade votab iile siisteemi toimimise tagamise; voi

Kahe keskseadme siinkroniseerimine tarkvara abil nii, et iiks keskseade on voimeline avastama teises
keskseadmes tekkinud torke ning taastama ja votma iile selle seadme t60.

b. Digitaalarvutid tihendatud teoreetilise joudlusega (CTP) iile 190 000 miljoni teoreetilise operatsiooni
sekundis (Mtops);

c. Elektroonikasdlmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud vdi kohandatud, et suurendada joudlust
arvutuselementide liitmise teel nii, et sellise tthenduse tthendatud teoreetiline joudlus (CTP) iiletab
punktis 4A003.b sitestatud piiri;

Markus 1:

Markus 2:

d. Fi kasutata;

Punkti 4A003.c kohaldatakse iiksnes elektroonikasolmedele ja programmeeritavatele omavahelistele
ithendustele, mis ei iileta punktis 4A003.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale
mitteiithendatud elektroonikasdlmedena. Seda ei kohaldata elektroonikasdlmedele, mille rakendamine
loomuparaselt oma konstruktsiooni tottu punktides 4A003.d v3i 4A003.e nimetatud seadmete
vastava osana on piiratud.

Punkt 4A003.c ei holma elektroonikasolmi, mis on spetsiaalselt konstrueeritud toodetele voi
tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei iileta punktis 4A003.b sitestatud piiri.
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4A003  (jitkub)

e. Seadmed, mis teostavad analoog-digitaalmuundamist, mille parameetrid tiletavad punktis 3A001.a.5
sitestatud piirid;

f. Ei kasutata;

g. Seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud voimaldama digitaalarvutite voi nende juurde kuuluvate
seadmete omavahelist vilist thendust ja vdimaldavad andmevahetust kiirusega iile 1,25 gigabaidi
sekundis.

Markus:  Punkt 4A003.g ei hdlma sisemise iihenduse seadmeid (nt pohiplaate, siine), passiivseid
ithendusseadmeid, vorgu ligipddsu kontrollereid voi sidekanali kontrollereid.

4A004 Arvutid ja nende jaoks ettendhtud vastavad seadmed, elektroonikasdlmed ja komponendid:
a. Siistoolsed massiiviarvutid;
b. Neuronarvutid;
c. Optilised arvutid.

4A101 Analoogarvutid, digitaalarvutid voi digitaalsed diferentsiaalanaliisaatorid, muud kui punktis 4A001.a.1
nimetatud, mis on karmide tingimuste jaoks ning spetsiaalselt ette nahtud voi kohandatud kasutamiseks
punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

4A102 Hibriidarvutid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi punktis 9A104
nimetatud sondrakettide modelleerimiseks, simulatsiooniks voi projektide integreerimiseks.

Markus:  Nimetatud kontrolli kohaldatakse vaid juhul, kui nimetatud seadmed on varustatud punktis 7D103 voi
9D 103 nimetatud tarkvaraga.
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4B

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Puuduvad.
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4C Materjalid

Puuduvad.
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4D Tarkvara

Markus: ~ Teistes kategooriates nimetatud seadmete arendamis-, tootmis- voi kasutustarkvara kontrolli alla kuulumine

4D001 a.

maddratakse vastavates kategooriates. Kiesolevas kategoorias nimetatud seadmete jaoks ettendhtud tarkvara
kontrolli alla kuulumine mddratakse siin.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktides 4A001-4A004 vdi 4D nimetatud
seadmete ja tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

Tarkvara, muu kui punktis 4D001.a nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud jargmiste
arendamiseks voi tootmiseks:

1. Digitaalarvutid ithendatud teoreetilise joudlusega (CTP) iile 28 000 miljoni teoreetilise operatsiooni
sekundis (Mtops); voi

2. Elektroonikasdlmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud voi kohandatud, et suurendada joudlust
arvutuselementide liitmise teel nii, et sellise ithenduse ithendatud teoreetiline joudlus (CTP) iiletab
punktis 4D001.b.1 sitestatud piiri;

4D002 Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 4E nimetatud tehnoloogia toetamiseks.

4D003 Jargmine spetsiifiline tarkvara:

a.

Programmikeelne operatsioonisiisteemide tarkvara ja spetsiaalselt paljude andmete voogtootlemiseks
ettendhtud seadmetele tarkvara arendamise vahendid ja kompilaatorid;

Ei kasutata;
Tarkvara, mille omadused voi funktsioonid iiletavad 5. kategooria 2. osas (Infoturve) sitestatud piire;

Markus: ~ Punkt 4D003.c ei hdlma tarkvara, kui see on kasutajal kaasas isiklikuks kasutamiseks.
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4E
4E001

Tehnoloogia

a.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 4A voi 4D nimetatud
seadmete voi tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

Tarkvara, muu kui punktis 4E001.a nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud jargmiste
arendamiseks voi tootmiseks:

1. Digitaalarvutid tihendatud teoreetilise joudlusega (CTP) iile 28 000 miljoni teoreetilise operatsiooni
sekundis (Mtops); voi

2. Elektroonikasdlmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud voi kohandatud, et suurendada joudlust
arvutuselementide liitmise teel nii, et sellise tthenduse ithendatud teoreetiline joudlus (CTP) tiletab
punktis 4E001.b.1 sitestatud piiri.
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Tehniline mirkus iithendatud teoreetilise joudluse (CTP) kohta

Tehnilises mirkuses kasutatud lithendid

CE arvutuselement (tiiiipiline aritmeetika-loogikaseade)
FP ujukoma

XP pusikoma

t tditmisaeg

XOR  vilistav VOI

CPU  keskseade

TP teoreetiline joudlus (iiksiku arvutuselemendi)

CTP tthendatud teoreetiline joudlus (mitme arvutuselemendi)
R efektiivne arvutuskiirus

WL sonapikkus

L sonapikkuse normeerimine

x korrutusmark

Taitmisaeg t viljendatakse mikrosekundites, teoreetilist joudlust TP ja iihendatud teoreetilist joudlust CTP
viljendatakse miljonites teoreetilistes operatsioonides sekundis (Mtops) ning sdnapikkust WL viljendatakse
bittides.

CTP — tihendatud teoreetilise joudluse arvutamismeetodi kirjeldus

CTP on arvutusjdudluse mddt, mida on véljendatakse Mtops ithikutes. Uhendatud CE-de CTP arvutamine toimub
kolmes etapis jargmiselt:

1. Arvutada eraldi igale CE-le efektiivne arvutuskiirus R;

2. Rakendada sonapikkuse normeerimist (L) efektiivsele arvutuskiirusele (R), saades teoreetilise joudluse (TP) iga
arvutuselemendi CE jaoks;

3. Kui CE-sid on rohkem kui iiks, liita teoreetilised joudlused TP kogu iithendatud teoreetilise joudluse CTP saamiseks.

Nende sammude iiksikasjad on esitatud jargmistes 16ikudes.

Markus 1:  Kui mitmel CE-1 on nii omi kui ka iihiseid mdlu alamsiisteeme, siis CTP arvutamine teostatakse hierarhiliselt kahes
jaos: esiteks liidetakse iihismdluga CE-de grupid, teiseks arvutatakse gruppide CTP, kasutades paljude iihismdluta
CE-de korral kasutatavat arvutusmetoodikat.

Markus 2:  CE-d, mis piirduvad sisend-/valjund- ja valisfunktsioonidega (nt kettaseade, andmeside ja kuvari kontrollerid), ei
liideta CTP arvutamisel.
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Jargmises tabelis on esitatud igale CE-le efektiivse arvutuskiiruse R arvutamise meetod:

1. etapp: Efektiivne arvutuskiirus R
CE: Efektiivne arvutuskiirus R
Markus:  1ga CE-d tuleb hinnata eraldi.
| R !
Ainult XP =
®3x (txpadd)
Kui ei ole liitmiskasku:
1
R =
* (txpmult)
Kui puudub nii liitmis- kui korrutamiskask, tuleb
kasutada kiireima voimaliku aritmeetilise operatsiooni
taitmisaega:
1
R =
P 3xt
xp
Vt markusi X ja Z
1 1
Ainult FP pr = max

(tfpadd) , (tfpmult)

Vt markusi X ja Z

Nii FP kui ka XP (R)

Arvutada mdlemad R, Ry,

Lihtsad loogikaprotsessorid, kus puuduvad aritmeetika-
kisud.

1

R =
3xt

log

Kus t_on vilistav-VOl-kiisu tditmise aeg voi kui
riistvaral pole vilistav-VOI-kdsu tditmist ette nahtud,
siis kiireima lihtsa loogikaoperatsiooni tditmise aeg.

Vt markusi X ja Z

Spetsiaalsete loogikaprotsessorite jaoks, mis ei kasuta
tihtki spetsifitseeritud aritmeetika- voi loogikaoperat-
siooni.

R = R'xWL[64

Kus R’ on vastuste arv sekundis, WL on loogikaope-
ratsiooni kohta tulev bittide arv ning 64 on koefit-
sient, millega normaliseeritakse tulemus 64bitise ope-
ratsiooni tulemuseks.
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Markus W:

Markus X:

Markus Y:

Mrkus Z:

Konveierreziimil tootava CE korral, mis on vdimeline iga Rellatsiikli jooksul sooritama iihe aritmeetika- voi
loogikaoperatsiooni, voib mddrata konveierkiiruse, kui “konveier on tdis”. Sellise arvutuselemendi efektiivseks
arvutuskiiruseks (R) on kiireim kahest, kas konveierkiirus voi mittekonveierreZiimil taitmiskiirus.

CE jaoks, mis tdidab iihe tsiikli kestel mitu spetsiifilist operatsiooni (nt kaks liitmist voi kaks identset
loogikaoperatsiooni iihe tsiikli kestel), on tditmisaeg t esitatud jargmiselt:

tsiikli kestus

identsete operatsioonide arv tsiikli jooksul

CE-sid, mis iihe masinatsiikli jooksul sooritavad mitmeid eri tiliipi matemaatilisi voi loogikaoperatsioone, tuleb
kasitleda kui mitut erinevat itheaegselt toGtavat CE-d (nt CE-d, mis iihe tsiikli jooksul teostab liitmist ja korrutamist,
tuleb kdsitleda kui kaht arvutuselementi, millest iiks sooritab iihe tsiikli liitmist jooksul ja teine korrutamist).

Kui CE sooritab nii skalaarseid kui ka vektorarvutusi, kasutatakse lihima tditmisaja vadrtust.

Kui CE ei soorita ujukomaarvude liitmis- ega korrutamistehet, kuid sooritab ujukomaarvude jagamistehet, siis:

1

pr =

tfp divide
Kui CE arvutab ujukomaarvude poordvddrtusi, kuid ei teosta ujukomaarvude liitmis-, korrutamis- voi jagamistehet,
siis:
1
R =

fp
tfp reciprocal

Kui iilalmainitud kaskudest iihtegi ei tdideta, on efektiivne ujukomaarvutuskiirus null.
Lihtsa loogikaoperatsiooni korral sooritab iiksik kdsk iihe loogilise operatsiooni mitte enam kui kahe antud pikkusega
operandi vahel.

Keerulise loogikaoperatsiooni korral sooritab iiksik kdsk mitmeid loogilisi operatsioone kahe vdi enama operandi
vahel, et saada iiht voi enamat tulemust.

Kiirused tuleb arvutada kdigi toetatavate operandi pikkuste jaoks, vottes arvesse nii konveierreZiimis operatsioone (kui
neid toetatakse) kui ka mitte konveierreZiimis operatsioone, kasutades kiireimat tdidetavat kdsku iga operandi
pikkuse jaoks, millel see pohineb:

1. KonveierreZiim voi registrist-registrisse operatsioonid.

Ebatavaliselt liihikesed taitmisajad, mis tekivad ettemddratud operandi voi operandide korral (nt korrutamine
nulli voi ithega), jaetakse kdrvale. Kui ei kdsitleta registrist-registrisse operatsioone, jitkata punktiga 2.

2. Kiireim registrist-malusse voi mdlust-registrisse operatsioon; nende puudumisel jitkata punktiga 3.

3. Malust-mdlusse operatsioonid.

Iga eespool nimetatud juhu jaoks kasutada tootja poolt deklareeritud lihimat taitmisaega.
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2. etapp: TP arvutamine igale toetatava operandi pikkusele WL

Normaliseerida efektiivne kiirus R (voi R) sona pikkuse L abil jargmiselt:

Mirkus:

TP = RxL

kus L = (1/3+WL/96)

Sona pikkus WL, mida kasutatakse nendes arvutustes, on operandi pikkus bittides. (Kui operatsiooni sooritamisel
kasutatakse erineva pikkusega operande, tuleb valida pikim).

Ujukomaprotsessori ~ v3i  ujukomaploki — mantissi  aritmeetika-loogikaseadme ~ ALU  ja  eksponendi
aritmeetika-loogikaseadme ALU kombinatsiooni loetakse iiheks CE-ks sonapikkusega WL, mis on vordne vdetud
bittide arvuga andmete esitamisel (tavaliselt 32 voi 64), pidades silmas CTP arvutamist.

Sellist normaliseerimist ei rakendata spetsiaalsete loogikaprotsessorite korral, mis ei kasuta vilistav-VOI-kiskusid. Sel
juhul TP = R.

Valida vilja saadud TP viirtustest maksimaalsed:

Igale ainult XP arvutuselemendile — R

Xp;

Igale ainult FP arvutuselemendile — Ry;

Igale kombineeritud FP ja XP arvutuselemendile — R;

Igale lihtsale loogikaprotsessorile, mis ei teosta aritmeetilisi operatsioone; ja

Igale spetsiaalsele loogikaprotsessorile, mis ei kasuta {thtegi nimetatud aritmeetilist vi loogilist operatsiooni.

3. etapp: CTP leidmine CE-de jaoks, mille hulka on arvatud ka CPU-d

CPU jaoks, millel on iiks CE,

CTP = TP

(CE-de jaoks, mis teostavad nii piisikoma kui ka ujukoma operatsioone

TP = max (TPg,; TP,,)).

Paljude liidetud samaaegselt tootavate CE-de jaoks arvutatakse CTP jargmiselt:

Mirkus 1:

Mirkus 2:

Mirkus 3:

Mirkus 4:

Liidetud CE-de korral, mis ei voimalda koigi CE-de samaaegset toGtamist, kasutatakse voimalike CE-de
kombinatsiooni, mis annab suurima CTP. Iga osaleva CE jaoks tuleb leida selle teoreetiliselt maksimaalne TP, enne
kui tuletatakse selle kogu CTP.

NB: Et mddrata samaaegselt tootavate CE-de vGimalikud kombinatsioonid, tuleb tekitada kdskude jada, mis
algataks paljudes CE-des t66, alustades kdige aeglasemast CE-st (selline eksemplar, mis vajab kdige enam
tsiikleid oma operatsiooni sooritamiseks) ning lopetades kiireima CE-ga. Iga jadatsiikli korral CE-de
kombinatsioon, mis tootavad selle tsiikli kestel, ongi vGimalik kombinatsioon. Késkude jada peab arvesse votma
koik riistvara- ja/voi arhitektuuripiirangud vaheliti osaliselt kattuvatele operatsioonidele.

Uks integraalliilitus voi koostplaat voib sisaldada mitut CE-d.

Samaaegsed operatsioonid loetakse vdimalikuks, kui arvutivalmistaja teatab arvuti juhendis voi tutvustuses

konkurentsetest, paralleelsetest voi samaaegsetest operatsioonidest vdi taitmistest.

CTP vddrtusi ei tohi liita CE-de kombinatsioonide jaoks, mis on omavahel iithendatud kohtvorgu, laivorgu kaudu,
ithise  sisend-/valjund- iihenduste/seadmetega, sisend-/viljundkontrolleritega voi muu tarkvara pakutava
andmesidega.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja 143

Markus 5:  CTP vddrtused tuleb liita mitme CE korral, mille joudlust on tostetud iithendamise teel ja mis toimivad iiheaegselt

ning kasutavad samu iiheaegselt toimivaid ithismalu- voi iihismalu/CE kombinatsioone, kasutades spetsiaalselt
kavandatud riistvara.

Seda liitmist ei rakendata punktis 4A003.c nimetatud elektroonikasolmede korral.
CTP=TP, + C, x TP, + ... + C, x TP,

kus TP-d on jarjestatud védrtuste jrgi nii, et TP; on suurim, TP, on suuruselt jargmine,...... ning TP, on véikseim. C; téhistab
koefitsenti, mis mdadratakse CE-de vahelise iihenduse tugevusega jirgmiselt:

Mitme iiheaegselt tootava ja sama mdlu kasutava CE korral:

@
N
I
@)
w
I
M
IS
1l

..=C,=075

Markus 1:  Kui esitatud meetodil arvutatud CTP vadrtus ei ole iile 194 Mtops’i, voib kasutada C; arvutamiseks jargmist valemit:

0,75
Ci:__(i =2,~~-,n)

\m
kus kus m on iihist mdlu jagavate CE-de voi nende riihmade arv,
tingimusel, et:
1. Uhegi CE voi CE-riihma TP, ei ole iile 30 Mtops’;
2. CE-d voi CE-rithmad jagavad juurdepddsu pohimalule (arvestamata vahemdlu) iiht kanalit pidi; ja
3. Ainult itks CE voi CE-riihm vdib kasutada kanalit korraga etteantud ajal.

NB:  See ei kehti 3. kategooriaga kontrollitavate kaubaartiklite puhul.

Markus 2:  CE-del on iihine malu, kui neil on ligipdds pooljuhtmdlu iihisele segmendile. See mdlu voib sisaldada vahemlu,
pohimalu voi muud sisemdlu. Arvesse ei voeta vilismaluseadmeid, nagu kettaseadmed, lindiseadmed voi
pseudoketas.

Markus:  Mitme CE voi CE-rithmade jaoks, millel pole iihismdalu ning mis on omavahel iihendatud iihe voi enama kanali abil:
C, = 0,75%k; (i = 2,..., 32) (vt allolevat markust)

= 0,60xk, (i =33,..., 64)

0,45%k; (i = 65,..., 256)

= 0,30xk (>256)

C; védrtus pohineb CE-de arvul, mitte sdlmede arvul,
kus

k; = min (S;/K,, 1); ja

K, = on 20 MB/s normaliseerimistegur;

S; = on koigi andmekanalite, mis {ihendavad thismédluga i-ndat CE-d voi CE-rithma, maksimaalsete

i

andmeedastuskiiruste summa (MB/s iihikutes).

Arvutades CE-rithmale C;, maarab esimese CE jirjekorranumber rithmas 6ige C; piirkonna. Nditeks liites kolme CE-d
sisaldavaid rithmi, sisaldab 22. rithm liikkmeid CE,,, CE¢s ja CEgq. Sellise arvutusrithma C; dige véirtus on jarelikult
0,60.

(CE-de voi CE-rithmade) liitmine tuleb teostada kiiremast aeglasema suunas, st:
TP,>TP,>... TP,, ja
kui TP, = TP,,; suuremast viiksema suunas, st:
GGy

Markus:  Tegurit k; ei rakendata CE-dele 2-12, kui CE v6i CE-riihma TP; on suurem kui 50 Mtops’i; st et C; on CE-de 2-12
jaoks 0,75.
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5. KATEGOORIA

TELEKOMMUNIKATSIOON JA INFOTURVE
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5A1

5A001

1. OSA

TELEKOMMUNIKATSIOON

Markus 1:  Spetsiaalselt telekommunikatsiooniseadmete voi -siisteemide jaoks kavandatud komponentide, laserite,

katse- ja tootmisseadmete ning nendele loodud tarkvara kontrolli alla kuulumine mddratakse 5.
kategooria 1. osas.

Markus 2:  Digitaalarvuteid, vastavaid ~seadmeid voi tarkvara, mis on selles kategoorias nimetatud

telekommunikatsiooniseadmete tooks voi 160 toetamiseks olulise tahtsusega, kdsitletakse selleks
iilesandeks spetsiaalselt kavandatud komponentidena tingimusel, et nad kujutavad endast tootja poolt
tarnitavaid harilikke standardseid mudeleid. See hdolmab arvutisiisteemide t66, haldamise, hoolduse,
ekspluatatsiooni voi maksustamise.

Siisteemid, seadmed ja komponendid

a. Telekommunikatsiooniseadmed, millel on mis tahes jargmine omadus, funktsioon voi isedrasus:

1.

On spetsiaalselt ette ndhtud taluma ajutisi elektroonilisi ilminguid voi elektromagnetilist impulssi,
mille tekitab tuumaplahvatus;

Korgendatud vastupanuvdime gamma-, neutroni- vdi ioonkiirgusele; voi

On spetsiaalselt ette ndhtud tooiilesannete tditmiseks keskkonnas, mille temperatuur on madalam
kui 218 K (- 55 °C) ja kdrgem kui 397 K (124 °C).

Mirkus: Punkt 5A001.a.3 kehtib iiksnes elektrooniliste seadmete kohta.

Markus:  Punktid 5A001.a.2. ja 5A001.a.3 ei holma seadmeid, mis on kavandatud voi kohandatud

kasutamiseks satelliitide pardal.

b. Telekommunikatsiooni iilekandeseadmed ja -siisteemid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid, millel on mis tahes jairgmine omadus, funktsioon voi eripara:

1.

Veealused sidesiisteemid, millel on mis tahes jargmine omadus:

a. Akustiline kandesagedus viljaspool sagedusvahemikku 20-60 kHz;

b. Elektromagnetiliste lainete kandesagedus sagedustel 30 kHz ja madalamal; v5i

c. Kasutavad elektroonilist kiirejuhtimistehnikat;

Raadioseadmestik, mis to6tab sagedusribas 1,5-87,5 MHz ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. Sisaldab adaptiivtehnikat, mis voimaldab hdiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist; voi
b. Mille on kaik jirgmised omadused:

1. Prognoosib automaatselt ja valib sagedusi ning téielikke digitaalseid edastuskiirusi kanali
kohta iilekande optimeerimise eesmirgil; ja

2. Sisaldab lineaarset voimsusvdimendit, mis suudab toetada samaaegselt mitut signaali
viljundvoimsusega 1 kW vdi rohkem sagedusvahemikus 1,5-30 MHz voi
viljundvoimsusega 250 W vdi rohkem sagedusvahemikus 30-87,5 MHz, itheoktavilise voi
laiema hetkelise ribalaiusega ning ebalineaarmoonutuste sisaldusega viljundsignaalis
vihem kui -80 dB;

Raadioseadmestik, mis rakendab hajaspektri tehnikat, sealhulgas ka sagedushiiplemise tehnikat,
millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. Kasutaja programmeeritavad hajutamiskoodid; voi

b. Ulekantav riba kogulaius on 100 v&i enam korda laiem iikskdik millisest informatsioonikanali
ribalaiusest ning laiem kui 50 kHz;

Markus: Punkt 5A001.b.3.b ei holma raadioseadmeid, mis on ette ndhtud kasutamiseks
tsiviilotstarbelistes kirgside (mobiiltelefoni) siisteemides.

Markus:  Punkt 5A001.b.3 ei hdlma seadmeid, mis on ette nahtud tétama valjundvdimsusel 1 W vdi
vihem.
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5A001 b. (jitkub)

4. Raadioseadmed, mis kasutavad aegmoduleeritud ultralairiba tehnikaid kasutaja programmeeritava

kanalistamise ja skrambleerimise koodidega;

Digitaalselt tiitiritavad raadiovastuvdtjad, millel on kéik jargmised omadused:

a. Ule 1 000 kanali;

b. Sageduse timberliilitusaeg lithem kui 1 ms;

c. Elektromagnetilises vonkespektris automaatne otsimis- vdi skaneerimisvodime; ja
d. Vastuvoetud signaalide voi saatjatiiiipide identifitseerimisvdime; voi

Markus: Punkt 5A001.b.5 ei hdlma raadioseadmeid, mis on ette ndhtud kasutamiseks
tsiviilotstarbelistes kérgside (mobiiltelefoni) siisteemides.

Kasutavad digitaalset signaalitootlust kone kodeerimiseks kiirusega vahem kui 2 400 bit/s.

Tehniline markus: Hdale kodeerimisel muutuvate kodeerimiskiirustega (variable rate voice coding)
kohaldatakse punkti 5A001.b.6 pideva kdne hailkodeerimise valjundi suhtes.

c. Jargmised kiudoptilised sidekaablid, optilised kiud ja tarvikud:

1.

Optilised kiud, mis on iile 500 m pikad ja mis kannatavad tootja maaratluse kohaselt tdestuskatsel
tdmbepinget vihemalt 2x10? N/m? v&i rohkem;
Tehniline markus:

Tdestuskatse: tootmisprotsessisisene vdi tootmisprotsessist soltumatu toodangu Ratsetamine, mille Raigus
rakendatakse 0,5-3 meetri pikkusele kiule, mis liigub kiirusega 2-5 m/s umbes 150 mm labimooduga
surverullide vahelt 1abi, etteantud diinaamilist tombepinget. Keskkonna nominaalne temperatuur on seejuures
293 K (20 °C) ning suhteline Shuniiskus 40 %. Toestuskatse sooritamisel vdib kasutada vastavaid siseriiklike
standardeid.

Kiudoptilised kaablid ja tarvikud, mis on ette ndhtud veealuseks kasutamiseks.

Markus:  Punkt 5A001.c.2 ei holma standardseid tsiviilkasutuses olevaid telekommunikatsioonikaableid ja
-tarvikuid.

NB 1: Veealuste teeninduskaablite ja nende pistikithenduste kohta vaata punkti 8A002.a.3.

NB 2: Kiudoptiliste laevakere labiviikude voi pistikithenduste kohta vaata punkti 8A002.c.

d. Elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antennid to6sagedusega iile 31 GHz.

Markus:  Punkt  5A001.d ei hdlma elektrooniliselt ~ formeeritava  suunadiagrammiga  antenne

maandumissiisteemide jaoks, milles on mikrolainemaandumissiisteemide (MLS) ICAO standardite
kohased madteriistad.

5A101 Kaugmoodte- ja kaugjuhtimisseadmed, mis on kasutatavad rakettmiirskudel.

Markus:  Punkt 5A101 ei holma seadmeid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud mudellennukite, paatide ja sdidukite

kaugjuhtimiseks ning mille tekitatud elektrivaljatugevus 500 meetri kaugusel ei iileta 200 pV/m.
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5B1
5B001

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

a.

Seadmed ja nende jaoks ettenihtud komponendid voi tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis
5A001, 5B001, 5D001 voi 5E001 nimetatud funktsioonide voi eriparaga seadmete arendamiseks,
tootmiseks voi kasutamiseks.

Mrkus:  Punkt 5B001.a ei holma optilise kiu omaduste uurimise seadmeid.

Seadmed ning nende jaoks ettendhtud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud mis
tahes  jargmise  telekommunikatsiooni  iilekandesecadmete ~ vdi  programmeeritavate
kommutatsiooniseadmete arendamiseks:

1. Seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, sh astinkroonset tilekandeviisi (ATM), mis on kavandatud
toimima tile 1,5 Gbit/s tdieliku digitaalse edastuskiirusega;

2. Seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jirgmised omadused:
a. Ulekandel kasutatav lainepikkus on iile 1 750 nm;
b. Teostatakse optilist voimendamist;

c. Kasutatakse koherentset optilist iilekannet voi koherentse optilise detekteerimise tehnikat
(tuntud ka optilise heterodiiiin- vdi homodiiiintehnikana); voi

d. Kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel ile 2,5 GHz;

Markus:  Punkt 5B001.b.2.d ei holma kommertstelevisioonisiisteemide arendamiseks spetsiaalselt
kavandatud seadmeid.

3. Seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist;

4. Raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat korgemal kui
256. nivool; voi

5. Seadmed, mis kasutavad iihiskanaliga signaalimist ning to6tavad mitteliitunud to6reZiimil.
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5C1 Materjalid

Puuduvad.
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5D1 Tarkvara

5D001 a. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 5A001 voi 5B001 nimetatud seadmete,
funktsioonide voi tunnuste arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

b. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vo6i kohandatud punktis 5E001 nimetatud tehnoloogia
toetamiseks.

c. Jargmine spetsiifiline tarkvara:

1. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 5A001 vdi 5B001 nimetatud
seadmete tehniliste nditajate, funktsioonide ja tunnuste tagamiseks;

2. FEi kasutata;

3. Muu kui masina tdidetaval kujul olev tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud diinaamiliseks
adaptiivseks marsruutimiseks.

d. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud mis tahes jirgmise telekommunikatsiooni
tilekandeseadmete voi programmeeritavate kommutatsiooniseadmete arendamiseks:

1. Seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, sh asiinkroonset iilekandeviisi (ATM), mis on kavandatud
toimima iile 1,5 Gbit/s tdieliku digitaalse edastuskiirusega;

2. Seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jirgmised omadused:
a. Ulekandel kasutatav lainepikkus on iile 1 750 nm; voi

b. Kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel iile 2,5 GHz;

Markus:  Punkt 5D001.d.2.b. ei holma kommertstelevisioonisiisteemide arendamiseks spetsiaalselt
loodud vdi kohandatud tarkvara.

3. Seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist; voi

4. Raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kdrgemal kui
256. nivool.

5D101  Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 5A101 nimetatud seadmete kasutamiseks.
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5E1
5E001

5E101

Tehnoloogia

a.

Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktis 54001, 5B001 voi 5D001
nimetatud seadmete, funktsioonide v&i tunnuste v&i tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi
kasutamiseks (v.a tootamine).

Spetsiifiline tehnoloogia:

1.

4.

Satelliitidel kasutamiseks ettenahtud telekommunikatsiooniseadmete arendamiseks vdi tootmiseks
vajalik tehnoloogia;

. Tehnoloogia laserandmesidetehnika arendamiseks voi kasutamiseks, mis on vdimeline

automaatselt signaale tabama ja neid jdlgima ning andmesidet ileval hoidma nii labi
atmosfddrivilise kui ka veealuse keskkonna;

Tehnoloogia selliste digitaalsete kdrg-raadioside tugijaamade vastuvdtuseadmete arendamiseks,
mille vastuvotuvdimeid, mis voimaldavad paljuribalisust, paljukanalisust, paljumoodilisust,
paljukoodilist algoritmi voi paljuprotokollilist t66d, voib muuta muudatustega tarkvaras;

Tehnoloogia hajaspektri tehnika, sh sagedushiiplemise tehnika, arendamiseks.

Tehnoloogia ildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud mis tahes jdrgmise
telekommunikatsiooni iilekande- vdi programmeeritavate kommutatsiooniseadmete, funktsioonide
vOi isedrasuste arendamiseks voi tootmiseks:

1.

5.

Seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, sh asiinkroonset iilekandeviisi (ATM), mis on kavandatud
toimima iile 1,5 Gbit/s tdieliku digitaalse edastuskiirusega;

Seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jirgmised omadused:
a. Ulekandel kasutatav lainepikkus on iile 1 750 nm;

b. Teostatakse optilist voimendamist, kasutades praseodiitimlisandiga fluoriidkiudvoimendeid
(PDFFA);

c. Kasutatakse koherentset optilist iilekannet voi koherentse optilise detekteerimise tehnikat
(tuntud ka optilise heterodiiiin- voi homodiiiintehnikana);

d. Kasutatakse lainepikkuste jaotamise-multipleksimise tehnikat selliselt, et ithte optilisse aknasse
mahub iile 8 kandelaine; vdi

e. Kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel ile 2,5 GHz;

Mirkus: Punkt 5E001.c.2.e ei hdlma kommertstelevisioonisiisteemide arendamiseks voi tootmiseks
ettendhtud tehnoloogiat.

Seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist;

Raadioseadmed, millel on jirgmised omadused:

a. Kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kdrgemal kui 256. nivool; voi
b. Tootavad sisend- ja viljundsagedustel iille 31 GHz; voi

Markus:  Punkt 5E001.c.4.b ei holma selliste seadmete arendamiseks voi tootmiseks ettendhtud
tehnoloogiat, mis on kavandatud vdi kohandatud t6otamiseks igas ITU poolt raadioside jaoks
madratletud ja mitte asukoha mddramiseks ettendhtud sagedusribas.

Seadmed, mis kasutavad ithiskanaliga signaalimist ning to6tavad mitteliitunud to6reziimil.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia punktis 5A101 nimetatud seadmete arendamiseks,
tootmiseks voi kasutamiseks.
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2. OSA
INFOTURVE

Mirkus 1:

Mirkus 2:

Mirkus 3:

Infoturbe seadmete, tarkvara, siisteemide, spetsiaalsete elektroonikasdlmede kasutamine, moodulite,

integraalliilituste, komponentide vdi funktsioonide kontrolli alla kuulumine on mddratud 5. kategooria
2. osas isegi juhul, kui nad on teiste seadmete komponendid vi elektroonikasdlmed.

5. kategooria 2. osa ei holma tooteid, mis on kasutajal kaasas isiklikuks kasutamiseks.

Markus kriiptograafia kohta

Punktid 5A002 ja 5D002 ei hdlma kaupu, mis vastavad kdigile jargmistele tingimustele:

a. Nad on avalikult ja kitsendusteta saadaval jaemiiiigikohtades mis tahes jargmisel viisil:

1.
2.
3.
4.

Kadsimiiiik;
Postimiiiik;
Elektronkaubandus; voi

Telefonimiiiik;

b. Nende kriiptograafilist funktsionaalsust ei saa kasutaja kergesti muuta;

¢. Nad on ette nihtud paigaldamiseks kasutaja oma joududega, ilma tarnija olulise abita; ja

d. Nende tehnilised iiksikasjad on kattesaadavad ja need tehakse ndudmise korral teatavaks eksportija
liikmesriigi padevale asutusele nende vastavuse mddramiseks kdesoleva mdarkuse 16ikudes a—d
kirjeldatud nouetele.

Tehniline mdrkus:

5. kategooria 2. osas ei arvestata paarsusbitte votmepikkuse mddramisel.

5A2 Stisteemid, seadmed ja komponendid

5A002 a. Siisteemid, seadmed, rakendusspetsiifilised elektroonikasdlmed, moodulid ja integraalliilitused
infoturbeks vastavalt alljargnevale ning muud spetsiaalselt selleks otstarbeks kavandatud komponendid:

NB:  Globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide vastuvotuseadmete, mis sisaldavad voi kasutavad
dekriipteerimist (st GPS voi GLONASS), kontrolli alla kuulumise kohta vt punkti 7A005.

1.

Kavandatud voi kohandatud kasutama kriiptograafiat, rakendades digitaalmeetodeid, mis tdidavad
mingeid kriiptograafilisi funktsioone peale autentimise voi digitaalsignatuuri ning millel on mis
tahes jargmised omadused:

Tehnilised mdrkused:

1. Autentimis- ja digitaalsignatuurifunktsioonid sisaldavad nendega seotud votmehaldusfunktsioone.

2. Autentimine hdlmab koiki pédsu (access) reguleerimise aspekte, mille puhul ei ole tegemist failide v3i teksti
kriipteerimisega, vilja arvatud volitamatu pddsu valtimiseks otseselt paroolide, isiklike tunnusnumbrite
(PIN-kood) v3i muude samalaadsete andmete kaitsega seotud otstarbel.

3. Kriiptograafia ei holma fikseeritud andmetihenduse ega kodeerimise meetodeid.

Madrkus: Punkt 5A002.a.1 holmab ka seadmeid, mis on kavandatud voi kohandatud kasutama
analoogpohimattel pohinevat kriiptograafiat, mis on teostatud digitaalsete meetoditega.
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5A002 a. 1. (jitkub)
a. Siimmeetriline algoritm votmepikkusega iile 56 biti; voi
b. Asiimmeetriline algoritm, kus algoritmi turvalisus pohineb mis tahes jargmisel omadusel:
1. 512 bitti iiletavate taisarvude faktoriseerimine (nt RSA);
2. Diskreetsete logaritmide arvutamine (nt Diffie-Hellmani meetodil iile Z/pZ); voi

3. Diskreetsed logaritmid teistes rithmades kui punktis 5A002.a.1.b.2 nimetatud, suuremates kui 112
bitti (nt Diffie-Hellmani meetod iile ellipsi);

2. Kavandatud voi kohandatud kriiptoanaliiitiliste funktsioonide tditmiseks;
3. Fi kasutata;

4. Spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud vihendama informatsiooni kandvaid signaale paljastavat
kiirgust rohkem, kui seda nduavad tervishoiu-, ohutus- v3i elektromagnetilise hiire standardid;

5. Kavandatud vdi kohandatud kasutama kriiptograafiatehnikat hajutamiskoodi genereerimiseks
hajaspektri siisteemidele, kaasa arvatud sagedushiiplemise koodi genereerimiseks sagedushiiplemise
siisteemidele;

6. Kavandatud voi kohandatud kasutama kriiptograafiatehnikat kanalistamise voi skrambleerimise
koodide genereerimiseks aegmoduleeritud ultralairiba siisteemide jaoks;

7. Kavandatud voi kohandatud andma sertifitseeritud voi sertifitseeritavat mitmeastmelist turvet voi
kasutaja isoleerimist tasemel, mis {iletab TCSEC klassi B2 voi sellele vastavad tingimused;

8. Andmesidekaablisiisteemid, mis on kavandatud voi kohandatud avastama mehaaniliste, elektriliste
voi elektrooniliste vahenditega korvalist (illegaalset) sisenemist siisteemi.

Markus:  Punkt 5A002 ei hdlma jargmist:

a. Personaalsed kiipkaardid:

1. Mille kriiptograafilised voimalused on piiratud kasutamisega seadmetes voi siisteemides, mis ei
kuulu kontrolli alla kdesoleva mdrkuse punktide b—f alusel; voi

2. Uldkasutatavate rakenduste jaoks, mille kriipteerimisvdimet pole kasutajal véimalik mojutada ja
mis on spetsiaalselt kavandatud ja piiratud kaitsma nendele salvestatud isikuandmeid.

NB:  Kui personaalsel kiipkaardil on mitmeid funktsioone, tuleb iga funktsiooni kontrolli alla
kuulumist hinnata eraldi;

b. Vastuvdtuseadmed raadioringhddlingule, tasulisele televisioonile vdi sarnasele piiratud auditooriumiga
tarbija tiiiipi ringhddlingule, milles ei kasutata digitaalset kriipteerimist, v.a iiksnes juhul, kui seda
kasutatakse arvete voi programmi kdsitleva teabe saatmiseks ringhddalinguteenuse pakkujale;

. Seadmed, mille kriipteerimisvdimet pole kasutajal voimalik mdjutada ja mis on spetsiaalselt kavandatud
ja piiratud lubama jargmist:

1. Kopeerimiskaitsega tarkvara kdivitamine;
2. Juurdepdds jargmisele:
a. Kopeerimiskaitsega, kirjutuskaitstud andmekandjatele salvestatud sisu; voi

b. Andmed, mis on salvestatud kriipteeritud kujul andmekandjale (nt seoses intellektuaalomandi
diguste kaitsega), kui andmekandjaid pakutakse identsel kujul avalikult miiiigiks; voi
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5A002

a.

(jatkub)

3. Autoridigusega kaitstud audio-/videoandmete kopeerimise kontrollimine.

Kriipteerimisseadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning ette nihtud iiksnes kasutamiseks
panganduses voi rahalisteks tehinguteks;

Tehniline mdrkus:

Punkti 5A002 markuses d kasutatud mdiste “rahalised tehingud” holmab nii maksude kasitlemist ja
kogumist kui ka krediidifunktsioone.

Portatiivsed voi mobiilsed tsiviilkasutusega raadiotelefonid (nt kasutamiseks kommertsliku
tsiviilkasutusega kargsidesiisteemides), mis ei ole vdimelised otspunktkriipteerimiseks;

Juhtmeta telefoniseadmed, mis pole voimelised otspunktkriipteerimiseks, kui voimendamata, juhtmeta
maksimaalselt efektiivne toulatus (st iihekordne releetu hiipe terminali ja tugijaama vahel) on vastavalt
valmistaja kirjeldusele vihem kui 400 meetrit.



154 Euroopa Liidu Teataja

02/13. kd

5B2 Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed
5B002 a. Seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud jargmiseks:

1. Punktides 5A002, 5B002, 5D002 vdi 5E002 nimetatud seadmete vdi funktsioonide arendamiseks,
kaasa arvatud modte- voi katseseadmed;

2. Punktis 5A002, 5B002, 5D002 v&i 5E002 nimetatud seadmete voi funktsioonide tootmine, kaasa
arvatud modte-, katse-, parandus- ja tootmisseadmed;

b. Modteseadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 5A002 v6i 5D002 nimetatud
infoturbefunktsioonide hindamiseks vdi kinnitamiseks.
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5C2

Materjalid

Puuduvad.
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5D2 Tarkvara

5D002 a. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 54002, 5B002 v6i 5D002 nimetatud
seadmete voi tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks;

b. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vo6i kohandatud punktis 5E002 nimetatud tehnoloogia
toetamiseks;

c. Jargmine spetsiifiline tarkvara:

1. Tarkvara, millel on punktis 5A002 v&i 5B002 nimetatud seadmete tunnuseid voi mis tdidavad voi
simuleerib nende funktsioone;

Tarkvara, mis sertifitseerib punktis 5D002.c.1 nimetatud tarkvara.
Mrkus: Punkt 5D002 ei holma jargmist:

a. Tarkvara, mida on vaja punkti 5A002 mdrkuse alusel kontrolli alt valja arvatud seadmete
kasutamiseks;

b. Tarkvara, mis voimaldab punkti 5A002 mdarkuse alusel kontrolli alt vélja arvatud seadmete
funktsioneerimise.
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5E2 Tehnoloogia

5E002 Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 5A002, 5B002 voi 5D002 nimetatud seadmete voi
tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.



158 Euroopa Liidu Teataja 02/13. kd

6. KATEGOORIA
SENSORID JA LASERID
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6A Siisteemid, seadmed ja komponendid

6A001 Akustika:

a. Mereakustikasiisteemid, -seadmed ja nende jaoks ettenihtud komponendid:

1. Aktiivsiisteemid (saate- vOi saate- ja vastuvotusiisteemid), seadmed ja nende jaoks ettendhtud
komponendid:

Markus: Punkt 6A001.a.1 ei hdlma jargmist:

a.

a.  Akustilised siigavusloodid, mis tootavad vertikaalselt aparatuuri all ja mis ei skaneeri iile + 20°
ning mille iilesanded piirduvad vee siigavuse modtmisega, kauguse mootmisega uppunud voi
maetud objektideni voi kalaparvede leidmisega;

b. Akustilised paakpoid:

1. Akustilised avariipoid;

2. Erilised veealuste lithikeste akustiliste signaalide saatja (pinger), mis on spetsiaalselt
kavandatud veealuse asukoha taasleidmiseks voi sinna tagasipoordumiseks.

Laialehvikulised veesiigavuse modtesiisteemid, mis on kavandatud merepohja topograafiliseks
kaardistamiseks ning millel on koik jirgmised omadused:

1.

2.

3.

Kavandatud modtmiseks vertikaali suhtes iile 20° nurga all;

Kavandatud enam kui 600 m allpool veepinda olevate siigavuste mdotmiseks; ja
Kavandatud voimaldama mis tahes jargnevat:

a. Paljude kimpude samaaegne kasutamine, millest igaiiks on kitsam kui 1,9° voi

b. Andmete tipsus on parem kui 0,3 % vee siigavuse vairtusest kogu mddtelehviku

ulatuses, mis on saadud lehvikut moodustavate iiksikute modtetulemuste
keskmistamisel;

Objektide avastamise ja asukoha kindlaksmiiramise siisteemid, millel on mis tahes jirgmine

omadus:

1. Saatesagedus alla 10 kHz;

2. Sagedusribas 10-24 kHz (kaasa arvatud) tootavate seadmete helirdhk on iile 224 dB
(arvestatud 1 pPa kohta 1 m kaugusel);

3. Sagedusribas 24-30 kHz tootavate seadmete helirdhk tiletab 235 dB (arvestatud 1 pPa kohta
1 m kaugusel);

4. Moodustab mis tahes telje suunas kitsamaid kui 1° kimpe ning mille to6sagedus on viiksem
kui 100 kHz;

5. Kavandatud tootama iiheselt moistetava ndidikuga, mille néitepiirkond iiletab 5 120 m; voi

6. Kavandatud normaalse t66 kdigus taluma siigavamal kui 1 000 m valitsevat rohku ning

millel on muundurid tthega jargmistest:
a. Rohu diinaamiline kompenseerimine; voi

b. Muundurelemendina kasutatakse muud kui pliitsirkonaattitanaati;

Akustilised projektorid, kaasa arvatud muundurid, mis sisaldavad piesoelektrilisi,
magnetostriktsioon-, elektrostriktsioon-, elektrodiinaamilisi voi hiidraulilisi elemente, mis
toimivad individuaalselt vdi kavandatud kombinatsioonis ja millel on mis tahes jairgmine
omadus:

Markus 1:  Akustiliste projektorite, kaasa arvatud muundurite, mis on spetsiaalselt kavandatud muude

seadmete jaoks, kontrolli alla kuulumine mddratakse vastavalt muude seadmete kontrolli
alla kuulumisega.

Markus 2:  Punkt 6A001.a.1.c ei holma elektroonilisi heliallikaid, mis suunab heli ainult vertikaalses

1.

suunas voi mehaanilisi heliallikaid (nt ohkkahur voi aurulookkahur) voi keemilisi
heliallikaid (nt Iohkeained).

Sagedustel alla 10 kHz tootavate seadmete kiiratud hetkeline helivdimsuse tihedus iiletab
0,01 mW/mm?/Hz;
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6A001

a.

1. ¢

(jatkub)

2. Sagedustel alla 10 kHz to6tavate seadmete pidevalt kiiratav helivoimsuse tihedus iiletab
0,001 mW/mm?/Hz; voi

Tehniline markus:

Akustilise voimsuse tihedus saadakse akustilise valjundvdimsuse vddrtuse jagamisel kiirgava pinna
pindala ja téosageduse vadrtuse korrutisega.

3. Karakteristiku killghdlma allasurumine on parem kui 22 dB;

Akustilised siisteemid, seadmed ja nende jaoks ettendhtud komponendid peal- voi
allveesdidukite asukoha kindlaksméadramiseks ning mille kavandatud tegevusraadius iiletab
1 000 m, asukoha kindlaksméiramise ruutkeskmine tdpsus on viiksem kui 10 m mdddetuna
1 000 m piirkonnas;

Markus: Punkt 6A001.a.1.d holmab jargmist:

a. Seadmed, mis kasutavad koherentset signaalitostlust kahe voi enama akustilise majaka
vahel ja hiidrofonmoodulit, mis asub kas peal- voi allveesdidukis;

b. Seadmed, mis voimaldavad automaatselt korrigeerida heli levimise kiiruse vigu mingi
punkti asukoha arvutamisel.

2. Passiivsed siisteemid (vastuvdtusiisteemid, olenemata sellest, kas kuuluvad tavalises kasutuses
aktiivsiisteemide juurde voi mitte), seadmed ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

a.

Hiidrofonid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus:  Muu seadmestiku jaoks spetsiaalselt kavandatud hiidrofonide kontrolli alla kuulumine
maddratakse muu seadmestiku kontrolli alla kuulumisega.

1. Sisaldavad tihtselt pidevaid painduvaid andureid voi iiksikute andurelementide s6lmi, mille
diameeter voi pikkus ei iileta 20 mm ning elementidevaheline eraldatus ei iileta 20 mm;

2. Omavad mis tahes jargmisi tundlikke elemente:
a. Optilised kiud; voi
c¢. Painduvad piesoelektrilised keraamilised ained;

3. Hidrofoni tundlikkus on parem kui —180 dB igal siigavusel ilma kiirenduse
kompensatsioonita;

4. Kavandatud t66ks stigavamal kui 35 m kiirenduse kompenseerimisega; voi

5. Kavandatud t66ks siigavamal kui 1 000 m;

Tehniline mdrkus:

“Hiidrofoni tundlikkus” on kahekiimnekordne kiimnendlogaritm viljundpinge ruutkeskmise vidrtuse
suhtest 1 V vordluspingesse, kusjuures ilma eelvoimendajata hiidrofoni andur on asetatud akustilise
tasalainete vdlja, milles ruutkeskmine helirohu vddrtus on 1pPa. Nditeks =160 dB (vordlusvidrtus 1 V
1 pPa kohta) tundlikkusega hiidrofon tekitab sellises valjas valjundpinge 107 V, kuna —180 dB
tundlikkuse juures tekiks sellises valjas ainult 107° V véljundpinge. Niisiis —160 dB on parem kui —180
dB.

b. Jarelveetavad akustiliste hiidrofonide voresiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. Uksikute hiidrofonigruppide vaheline kaugus on vihem kui 12,5 m;
2. Kavandatud voi kohandatav tooks siigavamal kui 35 m;

Tehniline mdrkus:

“Kohandatavus” punktis 6A001.a.2.b.2 tihendab seda, et on olemas tingimused, mis voimaldavad
muuta juhtmesikku voi iihendusi, et muuta hiidrofonigrupi vahekaugusi voi todsiigavuse piire. Need
tingimused on: varujuhtmestik iiletab 10 % juhtmete koguarvust, hiidrofonigrupi vahekauguste
reguleerimise blokid voi sisemised siigavust piiravad seadmed, mis on reguleeritavad vi mis juhivad
enam kui iiht hiidrofonigruppi.
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6A001

a.

2.

b.

(jatkub)

3. Punktis 6A001.a.2.d nimetatud suunaandurid;

4. Pikisuunas tugevdatud voresiisteemi sukad;

5. Valmismonteeritud voresiisteemi elementide diameeter on viiksem kui 40 mm;

6. Selliste hiidrofonigruppide tihendatud (multiplexed) signaalid, mis on kavandatud tooks
stigavamal kui 35 m voi millel on reguleeritav voi eemaldatav siigavusandurseade, mis
voimaldab tootada siigavamal kui 35 m; voi

7. Punktis 6A001.a.2.a nimetatud hiidrofonide omadused;

Andmetootlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud jirelveetava akustiliste hiidrofonide

voresiisteemidele, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiirkondade

tootlemis- ja korreleerimisvoimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis, numbriline filtratsioon
ning kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier’ pooret voi teisi muundamivdtteid ja

-meetodeid;

Suunaandurid, millel on kdik jargmised omadused:

1. Tépsus parem kui £ 0, 5% ja

2. Kavandatud t66tama siigavamal kui 35 m voi millel on reguleeritav voi eemaldatav
stigavusandurseade, et tootada siigavamal kui 35 meetrit;

Merepdhja voi lahe kaablististeemid, mis:
1. Sisaldavad punktis 6A001.a.2.a nimetatud hiidrofone; voi

2. Sisaldavad hiidrofonigrupi tihendatud signaali mooduleid, millel on koik jargmised
omadused:

a. Kavandatud tootama siigavamal kui 35 m voi millel on reguleeritav voi eemaldatav
stigavusandurseade, et to6tada siigavamal kui 35 meetrit; ja

b. Omavahel vahetatavad jirelveetavate akustiliste hiidrofonide voresiisteemi
moodulitega;

Andmeto6tlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud merepdhja voi lahe kaablisiisteemidele,
mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiirkondade tootlemis- ja
korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiis, numbriline filtratsioon ning
kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier pooret voi teisi spektrimuundamisvotteid ja
-meetodeid;

b. Korrelatsioon-kiiruse hiidrolokatsioonil pohinevad logiseadmed, mis on kavandatud seadmete kandja

horisontaalkiiruse mo6tmiseks merepdhja suhtes, kui vahemik merepdhja ja kandja vahel on tile 500 m.

6A002 Optilised andurid

NB: VT KA PUNKTI 6A102.

Optilised detektorid:

Markus:  Punkt 6A002.a ei hdlma germaaniumist ja rinist fotoseadmeid.
1. Kosmosekindlad tahkisdetektorid:
a. Kosmosekindlad tahkisdetektorid, millel on kik jargmised omadused:

1. Tippkoste lainepikkuse véirtus jadb lainepikkuste vahemikku 10 nm kuni 300 nm;
ja

2. Koste viirtus on lainepikkuste piirkonnas iile 400 nm vihem kui 0,1 % tippkoste
vaartusest;

b. Kosmosekindlad tahkisdetektorid, millel on koik jirgmised omadused:

1. Tippkoste lainepikkuse védrtus jdib lainepikkuste vahemikku 900 nm kuni
1200 nm; ja

2. Koste ajakonstant on lithem kui 95 ns;

c. Kosmosekindlad tahkisdetektorid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jadb lainepikkuste
vahemikku 1 200 nm kuni 30 000 nm;
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2. Kujutisevoimendustorud ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

a.

Kujutisevoimendustorud, millel on koik jargmised omadused:

1. Tippkoste lainepikkuse védrtus jadb lainepikkuste vahemikku 400 nm kuni
1050 nm;

2. Mikrokanalplaat elektroonseks kujutise véimendamiseks, mille maskis augu samm
(tsentritevaheline kaugus) on 12 pm voi vihem; ja

3. Mis tahes jargmistest fotokatoodidest:
a. $-20, S-25 voi multileelisfotokatoodid, mille valgustundlikkus on iile 350 pA/lm;
b. GaAs- vdi GalnAs-fotokatoodid; voi
¢. Muud III-V ithenditest pooljuhtfotokatoodid;

Markus:  Punkt 6A002.a.2.a.3.c ei kehti iihendpooljuhtidel pdhinevate fotokatoodide
suhtes, mille maksimaalne kiirgustundlikkus on 10 mA/W vai vihem.

b. Spetsiaalselt kavandatud komponendid:

1. Mikrokanaliplaadid, mille maskis augu samm (tsentritevaheline kaugus) on 12 pm voi
vihem;

2. GaAs- vdi GalnAs-fotokatoodid;
3. Muud III-V ihenditest pooljuhtfotokatoodid;

Mrkus:  Punkt 6A002.4.2.b.3 ei hdlma iithendpooljuhtidel pohinevaid fotokatoode, mille
maksimaalne kiirgustundlikkus on 10 mA/W v6i vihem.

3. Mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid:

Tehnilised mdrkused:

1.

Lineaarseid voi kahemddtmelisi mitmeelemendilisi detektormassiive kdsitatakse fokaaltasandiliste
massiividena;

Punkti 6A002.a.3 tihenduses on “ristiskaneerimise suund” mddratletud detektorielementide
lineaarse reaga paralleelse teljena ja “skaneerimise suund” on mddratletud detektorielementide
lineaarse reaga risti asetseva teljega.

Markus 1:  Punkt 6A002.a.3 holmab fotojuhtivaid ja fotogalvaanilisi massiive.

Markus 2:  Punkt 6A002.a.3 ei holma jargmist:

a. Ranist fokaaltasandilised massiivid;

b. Mitmeelemendilised (mitte iile 16 elemendi) kaitseiimbrisesse kapseldatud
fototakistid, milles kasutatakse kas pliisulfiidi voi pliiseleniidi;

c. Piiroelektrilised detektorid, milles kasutatakse mis tahes jargmisi materjale:
1. Trigliitsiinsulfaat ja derivaadid;
2. Pliilantaantsirkooniumtitanaat ja derivaadid;
3. Liitiumtantalaat;
4. Poliwiniilideenfluoriid ja derivaadid; voi
5. Strontsiumbaariumniobaat ja derivaadid.
Mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, millel on jirgmised omadused:

1. Uksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse viirtus jidb lainepikkuste vahemikku
900 nm kuni 1 050 nm; ja

2. Koste ajakonstant on lithem kui 0,5 ns;
Mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, millel on jirgmised omadused:

1. Uksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse viirtus jidb lainepikkuste vahemikku
1050 nm kuni 1 200 nm; ja

2. Koste ajakonstant on lithem kui 95 ns;

Mittekosmosekindlad mittelineaarsed (kahemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid,
millel on iiksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse vadrtus jdab lainepikkuste
vahemikku 1 200 nm kuni 30 000 nm;
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a.

b.

3. (jatkub)
d. Mittekosmosekindlad lineaarsed (ithemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid, millel on
jargmised omadused:
1. Uksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse viirtus jadb lainepikkuste vahemikku
1 200 nm kuni 2 500 nm; ja
2. Mis tahes jargmistest:
a. Detektorielementide skaneerimissuuna moodu  suhe  detektorielementide
ristiskaneerimise suuna modtu on viiksem kui 3,8; voi
b. Signaalitootlus elemendis (SPRITE);
c. Mittekosmosekindlad lineaarsed (ithemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid, millel on
tiksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jddb lainepikkuste vahemikku
2 500 nm kuni 30 000 nm.
Kaugjalgimisseadmetele kavandatud monospektraalsed ja multispektraalsed pildiandurid, millel

on mis tahes jargmine omadus:
1. Hetkeline vaatevili (IFOV) on viiksem kui 200 prad (mikroradiaani); voi

2. Spetsifitseeritud tooks lainepikkuste vahemikus 400 nm kuni 30 000 nm ja millel on kdik
jargmised omadused:

a. Esitab kujutise viljundandmed numbrilisel kujul; ja
b. Mis tahes jargmiste omadustega:
1. Kosmosekindel; voi

2. Kavandatud 6hus toimuvaks tooks, kasutades muid kui ranidetektoreid, ning mille
hetkeline vaatevili (IFOV) on viiksem kui 2,5 mrad (milliradiaani).

Vahetu vaatega kuvaseadmed, mis to6tavad nidhtavas voi infrapunases spektriosas ja mis
sisaldavad mis tahes jargmist:

1. Punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevdimendustorud; voi

2. Punktis 6A002.a.3 nimetatud fokaaltasandilised massiivid.

Tehniline mdrkus:

Maiste “vahetu vaatega” viitab kuvaseadmetele, mis tootavad nahtavas voi infrapunases spektriosas ja
esitavad vaatlejale nahtava kujundi, muutmata seda elektrooniliseks signaaliks televiisoriekraani jaoks,
voimaldamata esitatavaid kujutusi elektrooniliselt, fotograafiliselt vdi mdnel muul viisil sdilitada voi
salvestada.

Markus: ~ Punkt 6A002.c ei hélma jirgmisi seadmeid, mis sisaldavad muid kui GaAs- voi
GalnAs-fotokatoode:

a. Téostus- voi tsiviilkasutuses olevad sissemurdmise alarmsiisteemid, liikluses voi téostuses
kasutatavad liikumise kontrolli- voi loendussiisteemid;

b. Meditsiiniseadmed;

c. Toostusseadmed, mida kasutatakse materjalide omaduste kontrollimiseks, sorteerimiseks
voi analiiiisiks;

d. Leegidetektorid toostuslikes ahjudes;
e. Laboratoorseks kasutamiseks kavandatud seadmed.
Spetsiaalsed optiliste andurite abikomponendid:
1. Kosmosekindlad kriiojahutid;
2. Mittekosmosekindlad kriiojahutid, mille jahutustemperatuur on madalam kui 218 K (- 55 °C):

a. Suletud tsiikliga jahuti, mis on spetsifitseeritud to6tama keskmise kasutusajaga tdrkeni
(MTTEF) voi keskmise torketusviltusega (MTBF) iile 2 500 tunni;

b. Joule-Thomsoni isereguleeruvad minijahutid, mille vilisdiameeter on vihem kui 8 mm;

3. Optiliselt tundlikud kiud, mis on spetsiaalselt valmistatud kas koostiseliselt voi struktuurselt
voi kohandatud katmise teel olema akustiliselt, termiliselt, inertsiaalselt, elektromagnetiliselt
voi tuumakiirguse suhtes tundlikud.

Kosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, milles on rohkem kui 2 048 elementi massiivi
kohta ja mille tippkoste lainepikkuse vddrtus jaab vahemikku 300 nm kuni 900 nm.
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6A003 Kaamerad

NB: VT KA PUNKTI 6A203.

NB: Kaamerate kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud v5i kohandatud veealuseks kasutamiseks,

a.

vt ka punkte 8A002.d ja 8A002.e.

Seadistuskaamerad ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

Markus:  Punktides 6A003.0.3-6A003.a.5 nimetatud modulaarse ehitusega seadistuskaameraid tuleks

hinnata nende maksimaalse suutlikkuse alusel, kasutades olemasolevaid lisandprogramme vastavalt
kaameratootja spetsifikatsioonile.

Suurekiiruselised kinokaamerad, mis kasutavad mis tahes laiusega filmi vahemikus 8-16 mm ja
milles film filmimise ajal pidevalt liigub ning mis on voimelised filmima kaadrikiirusega iile 13 150
kaadri sekundis;

Markus:  Punkt 6A003.a.1 ei hdlma tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud kinokaameraid.
Mehaanilised kiirkaamerad, milles film ei liigu ja mis on véimelised filmima kiirusega iile 1 000 000
kaadri sekundis 35 mm filmi kaadri tdiskdrguse korral vdi proportsionaalselt suurema kiirusega

viiksema kaadrikorguse korral voi proportsionaalselt aeglasemalt suuremate kaadrikorguste korral.

Mehaanilised voi elektroonsed (elektronoptilised) vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on iile
10 mm/ps;

Elektroonilised kaaderkaamerad, mille kiirus on iile 1 000 000 kaadri sekundis;
Elektroonilised kaamerad, millel on koik jirgmised omadused:

a. Elektroonilise katiku kiirus (strobeerimisvoime) on lithem kui 1 ps tihe tdiskaadri kohta; ja
b. Lugemisaeg vdimaldab kaadrijoondamiskiirust iile 125 tdiskaadri sekundis.
Lisandprogrammid, millel on koik jargmised omadused:

a. Mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 6A003.a nimetatud modulaarse echitusega
seadistuskaamerate jaoks; ja

b. Mis voimaldavad nendel kaameratel tdita valmistaja kirjeldusele vastavad ja punktis 6A003.a.3,
6A003.a.4 v6i 6A003.a.5 nimetatud omadused.

Jargmised pildistuskaamerad:

Markus:  Punkt 6A003.b ei holma spetsiaalselt televisioonisaadete jaoks konstrueeritud televisiooni- ja

1.

videokaameraid.

Videokaamerad, mis sisaldavad pooljuhtandureid, mille tippkoste lainepikkuse véddrtus jddb
lainepikkuste vahemikku 10 nm kuni 30 000 nm, ja millel on iiks jirgmistest:

a. Monokroomkaamerad (must-valge) rohkem kui 4x10° aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta;

b. Kolme tahkismassiiviga virvikaamerad rohkem kui 4x10° aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta;
voi

c. Uhe tahkismassiiviga virvikaamerad rohkem kui 12x10° aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta;

Tehniline mdrkus:

Kdesoleva punkti tahenduses tuleks digitaalkaameraid hinnata litkuvate kujutiste salvestamiseks kasutatud
aktiivpikslite maksimaalse arvu alusel.

2. Skaneerkaamerad ja skaneerkaamerasiisteemid, millel on koik jargmised omadused:

a. Tippkoste lainepikkuse véirtus jaib lainepikkuste vahemikku 10 nm kuni 30 000 nm;
b. Lineaarsed detektormassiivid ile 8 192 elemendiga massiivis; ja

¢. Mehaanilise ihesuunalise laotusega;

3. Pildistuskaamerad, mis sisaldavad punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevdimendustorusid;
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6A003 b. (jitkub)

6A004 Optika

a.

4. Pildistuskaamerad, mis sisaldavad punktis 6A002.a.3 nimetatud fokaaltasandilisi massiive.

Mrkus: Punkt 6A003.b.4 ei holma pildistuskaameraid, mis sisaldavad lineaarset kaheteistkiimne voi
vihema elemendiga fokaaltasandilisi massiivi ja mis ei kasuta elemendisisest ajalist viivitust ja
integreerimist ning mis on kavandatud jirgmiseks:

a. Toostus- voi tsiviilkasutuses olevad sissemurdmise alarmsiisteemid, liikluses voi toostuses
kasutatavad liikumise kontrolli- voi loendussiisteemid;

b. Tadstusseadmed, mida kasutatakse soojuse voolamise kontrollimiseks voi seireks hoonetes,
seadmetes voi tootmisprotsessides;

c. Toostusseadmed, mida kasutatakse materjalide omaduste kontrollimiseks, sorteerimiseks vdi
analiiiisiks;

d. Laboratoorseks kasutamiseks kavandatud seadmed; voi

e. Meditsiiniseadmed.

Jargmised optilised peeglid (reflektorid):

1.

Deformeeritavad peeglid pideva voi mitmeelemendilise pinnakihiga ja nende jaoks ettendhtud
komponendid, mis vdimaldavad peegli pinnakihi osade diinaamilist @imberpositsioneerimist
kiirusega iile 100 Hz;

. Kergekaalulised monoliitsed peeglid keskmise ekvivalenttihedusega alla 30 kg/m? ja tdismassiga iile

10 kg;

. Komposiit- voi vahtstruktuurid kergpeeglid, mille keskmine ekvivalenttihedus on viiksem kui

30 kg/m? ja tdismass iile 2 kg;

Kiirejuhtimispeeglid iile 100 mm diameetriga voi pdhitelje pikkusega, pinnatasasusega lambda/2 voi
parem (kusjuures lambda = 633 nm), mille reguleerimisriba laius iletab 100 Hz.

. Tsinkseleniidist (ZnSe) voi tsinksulfiidist (ZnS) valmistatud optilised komponendid ldbilaskvusega

lainepikkuste piirkonnas 3 000 nm kuni 25 000 nm, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1.

2.

Maht iile 100 cm?®; voi

Diameeter voi peatelje pikkus iile 80 mm ja paksus (siigavus) iile 20 mm.

Jargmised kosmosekindlad optiliste siisteemide komponendid:

1.

Mida on kergendatud vihem kui 20 %ni ekvivalenttiheduse véirtusest, vorreldes sama paksuse ja
apertuuriga tahkistoorikuga;

. Tobtlemata pohimikud, td6deldud pdhimikud, millel on pinnakate (ithe- ja mitmekihiliste metalsete,

dielektriliste, juhtivate, pooljuhtivate voi isoleerivate katetega) voi kaitsekiled;

. Peeglite segmendid voi koostad, mis on kavandatud optilise siisteemi montaaZiks kosmoses, mille

koguv apertuur on vordvddrne voi suurem kui 1meetrilise 1abimddduga tiksikul optilisel siisteemil;

Valmistatud komposiitmaterjalidest, mille lineaarne soojuspaisumistegur mis tahes telje suunas ei
ole iile 5x107.

Jargmised optilised juhtseadmed:

1.

Spetsiaalselt kavandatud punktis 6A004.c.1 vdi 6A004.c.3 nimetatud kosmosekindlate
komponentide pinnakuju vi orientatsiooni sdilitamiseks;

. Juhtimise, jilgimise, stabiliseerimise vdi resonaatori hdilestamise ribalaiused on 100 Hz voi rohkem

ja tapsus 10 prad (mikroradiaani) voi vihem;

. Kardaanriputid, millel on koik jargmised omadused:

a. Maksimaalne po6rdenurk iile 5°

b. Ribalaius 100 Hz voi rohkem;
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6A004 d. 3.

(jatkub)
c. Nurga fikseerimise viga 200 prad (mikroradiaani) voi vihem; ja
d. Mis tahes jirgmise omadusega:

1. Diameetri voi peatelje pikkus on dle 0,15 m, kuid vdhem kui 1 m, ja vdimaldab
nurkkiirendust 2 rad/s%; voi

2. Diameetri v&i peatelje pikkus on iile 1 m ja vdimaldab nurkkiirendust 0,5 rad/s%
Seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud hailestuse hoidmiseks faseeritud maatriksile voi

segmentpeeglite siisteemidele, mis koosnevad peeglitest, mille segmendi diameeter voi peatelje
pikkus on 1 m voi rohkem.

e. Mittesfaarilised optilised elemendid, millel on kaik jirgmised omadused:

1.

2.

3.

Optilise ava suurim modde on iile 400 mm;

Pinna ebatasasus on vdiksem kui 1 nm (ruutkeskmine) valimi pikkusel, mis on vdrdne v5i suurem
kui 1 mm; ja

Lineaarse soojuspaisumise absoluutsuuruse tegur on viiksem kui 3x107/K, 25 °C juures.

Tehnilised markused:

1.

2.

Mittesfadriline optiline element on mis tahes optilises siisteemis kasutatav element, mille kujutispind voi pinnad
on projekteeritud erinema ideaalse sfddri kujust.

Valmistajatelt ei nduta punktis 6A004.¢.2 nimetatud pinna ebatasasuse mootmist, kui optiline element ei ole
kavandatud voi valmistatud kavatsusega kontrollparameetrile vastata voi seda iiletada.

Markus:  Punkt 6A004.¢ ei holma mittesfadrilisi optilisi elemente, millel on mis tahes jargmine omadus:

a.  Suurim optilise ava modde on véiksem kui 1 m ja fookuskauguse suhe ava suurusesse on vordne
voi suurem kui 4,5:1;

b.  Suurim optilise ava méde on vordne voi suurem kui 1 m ja fookuskauguse suhe ava suurusesse
on vordne voi suurem kui 7:1;

c.  Kavandatud Fresnel-, flyeye —, voot-, prisma- voi difrakteeriv-tiitipi optilise elemendina;

d. Valmistatud boorsilikaatklaasist, mille lineaarse soojuspaisumise tegur on suurem kui
2,5x10°°/K 25 °C; voi

e.  On rontgenoptiline element, millel on sisepeegli omadused (nt toru-tiiiipi peeglid).

NB: Mittesfadriliste optiliste elementide kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud litograafiaseadmetele, vaata
punkti 3B001.

6A005 Laserid, muud kui punktis 0B001.g.5 vdi 0B001.h.6 nimetatud, komponendid ning optilised seadmed:

NB: VT KA PUNKTI 6A205.

Markus 1:  Impulsslaserite hulka kuuluvad ka need laserid, mis to6tavad impulsistatuna pidevlaine (CW) moodis.

Markus 2:  Impulssergastusega laserite hulka kuuluvad ka need laserid, mis tootavad pidevergastusmoodis, kui neile

on rakendatud impulssergastus.

Markus 3:  Raman-laserite kontrolli alla kuulumine mddratakse pumpava laseri parameetrite alusel. Pumpavaks

laseriks voib olla mis tahes allpool kirjeldatud laser.

a. Gaaslaserid:

1.

Eksimeerlaserid, millel on mis tahes jargmine omadus:

a. Laserkiirguse lainepikkus ei ole @ile 150 nm ja millel on mis tahes jairgmine omadus:
1. Viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta; voi
2. Keskmise viljundvdimsusega iile 1 W;

b. Valjundkiirguse lainepikkus iile 150 nm, kuid mitte {ile 190 nm, ja millel on mis tahes jirgmine
omadus:

1. Viljundenergia ile 1,5 ] impulsi kohta; voi

2. Keskmise véljundvoimsusega iile 120 W;
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c. Viljundkiirguse lainepikkus tile 190 nm, kuid mitte iile 360 nm, ja millel on mis tahes jargmine
omadus:

1. Viljundenergia iile 10 J impulsi kohta; voi
2. Keskmise viljundvoimsusega tile 500 W; voi
d. Laseri véljundkiirguse lainepikkus on iile 360 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Viljundenergia iile 1,5 J impulsi kohta; voi
2. Keskmise viljundvdimsusega iile 30 W;

Markus: ~ Eksimeerlaserite kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud litograafiaseadmete jaoks, vt punkti
3B001.

Metalliaurudel to6tavad laserid:
a. Vask(Cu)laserid, mille keskmine vi pidevlaine (CW) viljundvdimsus on iile 20 W;
b. Kuld(Au)laserid, mille keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus on iile 5 W;
¢. Naatrium(Na)laserid, mille véljundvoimsus on ile 5 W;
d. Baarium(Ba)laserid, mille keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus on iile 2 W;
Stisinikoksiid(CO)laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. Viljundenergia tile 2 ] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 5 kW; voi
b. Keskmise véimsuse vdi pidevlaine (CW) valjundvdimsusega iile 5 kW;
Siisinikdioksiid(CO,)laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. Pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 15 kW;
b. Laserkiirguse impulsi kestusega iile 10 ps ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Keskmise valjundvdimsusega iile 10 kW; voi
2. Impulsi tippvoimsus iile 100 kW; voi
c. Laserkiirguse impulsi kestusega 10 ps voi rohkem; ja millel on mis tahes jairgmine omadus:
1. Viljundenergia ile 5 J impulsi kohta; voi
2. Keskmise viljundvoimsusega iile 2,5 kW;
Kemolaserid:
a. Vesinikfluoriid(HF)laserid;
b. Deuteeriumfluoriid(DF)laserid;
c. Siirdelaserid:
1. Hapnikjood(O, - I)laserid;
2. Deuteeriumfluoriidsiisinikdioksiid (DF-CO,)laserid;
Kriiptoonioon- vdi argoonioonlaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. Viljundenergia iile 1,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus iile 50 W; voi

b. Keskmine vdi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 50 W;

. Muud gaaslaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus:  Punkt 6A001 ei holma limmastiklasereid.

a. Laserkiirguse lainepikkus ei ole iile 150 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus iile 1 W; voi
2. Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 1 W;

b. Viljundkiirguse lainepikkus iile 150 nm, kuid mitte iile 800 nm, ja millel on mis tahes jargmine
omadus:

1. Viljundenergia ile 1,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus ile 30 W; voi
2. Keskmine vdi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 30 W;

c. Viljundkiirguse lainepikkus iile 800 nm, kuid mitte iile 1 400 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

1. Viljundenergia iile 0,25 ] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 10 W; voi
2. Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 10 W; voi

d. Laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja keskmine voi pidevlaine (CW) ile 1 W.
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b. Kemolaserid:

C.

1. Uksikud ristimoodiga, ithemoodilised pooljuhtlaserid, millel on mis tahes jirgmised omadused:

a.

Laseri viljundkiirguse lainepikkus vordne voi vahem kui 1 510 nm ja keskmine voi pidevlaine
(CW) iile 1,5 W; voi

Laseri viljundkiirguse lainepikkus ile 1510 nm ja keskmine vdi pidevlaine (CW)
véljundvdimsus ile 500 W;

2. Uksikud ristimoodiga, mitmikmoodilised pooljuhtlaserid, millel on kaik jirgmised omadused:

a.

b.

Lainepikkus alla 950 nm voi iile 2 000 nm; ja

Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 10 W;

3. Uksikute pooljuhtlaserite massiivid, millel on kaik jirgmised omadused:

a.

Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 950 nm ja keskmine vdi pidevlaine (CW) iile 60 W; v6i

b. Laseri valjundkiirguse lainepikkus tile 2 000 nm ja keskmine voi pidevlaine (CW) iile 10 W;

Tehniline mdrkus:

Pooljuhtlasereid nimetatakse sageli laserdioodideks.

Markus 1:  Punkt 6A005.b hélmab ka pooljuhtlasereid, millel on optilised valjundliitmikud (nt kiudoptilised

“patsid”).

Markus 2:  Nende pooljuhtlaserite kontrolli alla kuulumine, mis on spetsiaalselt kavandatud muude seadmete

jaoks, mddratakse muude seadmete kontrolli alla kuulumisega.

Tahkislaserid:

1. Timmitavad laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus:  Punkt 6A005.c.1 holmab titaan-safiir (Ti: Al,O5)-, tuulium-YAG (Tm: YAG)-, tuulium-YSGG

(Tm: YSGG)-, aleksandriit (Cr: BeAl,O,)- ja virvustsenterlasereid.
Laseri vdljundkiirguse lainepikkus on lithem kui 600 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Viljundenergia iile 50 m] impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus iile 1 W; voi
2. Keskmine véi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 1 W;

Laseri vdljundkiirguse lainepikkus on iile 600 nm, kuid mitte iile 1 400 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

1. Viljundenergia iile 1 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus tile 20 W; voi

2. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 20 W; voi

Laseri valjundkiirguse lainepikkus on tile 1 400 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W; voi

2. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvéimsus iile 1 W;

2. Mittetimmitavad laserid:

Mrkus:  Punkt 6A005.c.2 holmab ka aatomsiirdetahkislasereid.

a.

Neodiiiimklaaslaserid:
1. Hiidvilkelaserid, millel on mis tahes jargmine omadus:

a. Viljundenergia iile 50 J, kuid mitte iile 100 J impulsi kohta, ja keskmine vdljundvéimsus
iile 10 W; voi

b. Viljundenergia iile 50 ] impulsi kohta;
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2. Mittehiidvilkelaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. Viljundenergia iile 50 J, kuid mitte iile 100 ] impulsi kohta, ja keskmine valjundvéimsus
iile 20 W; voi

b. Viljundenergia iile 100 ] impulsi kohta;

b. Neodiiimlisandiga laserid (v.a neodiiiimklaaslaserid), mille vdljundkiirguse lainepikkus on iile
1 000 nm, kuid mitte iile 1 100 nm:

Markus:  Neodiiiimlisandiga laserite (v.a neodiiiimklaaslaserid) kohta, mille valjundkiirguse lainepikkus

1.

ei ole iile 1 000 nm voi on iile 1 100 nm, vaata punkti 6A005.c.2.c.

Impulssergastusega siinkroniseeritud moodiga hiidvilkelaserid, mille laserkiirguse impulsi
kestus on vidhem kui 1 ns ja millel on mis tahes jairgmine omadus:

a. Tippvoimsus iile 5 GW;
b. Keskmise viljundvdimsusega iile 10 W; voi
¢. Impulsienergiaga iile 0,1 J;

Impulssergastusega hiidvilkelaserid laserkiirguse impulsi kestusega 1 ns voi rohkem, millel
on mis tahes jargmine omadus:

a. Ristimoodiga, ithemoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvdimsusega iile 100 MW;
2. Keskmise viljundvdimsusega iile 20 W; voi
3. Impulsienergiaga ile 2 J; voi
b. Ristimoodiga, mitmikmoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvdimsusega iile 400 MW;
2. Keskmise viljundvoimsusega iile 2 kW; voi
3. Impulsienergiaga iile 2 J;
Impulssergastusega mittehiidvalkelaserid, millel on:
a. Ristimoodiga, ithemoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvdimsusega iile 500 kW; voi
2. Keskmise viljundvoimsusega iile 150 W; voi
b. Ristimoodiga, mitmikmoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvoimsusega iile 1 MW; voi
2. Keskmise voimsusega iile 2 kW;
Pidevergastamisega laserid, millel on:
a. Ristimoodiga, iihemoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvdimsusega iile 500 kW; voi
2. Keskmine voi pidevlaine (CW) valjundvdimsus tle 150 W; voi
b. Ristimoodiga, mitmikmoodiline valjundkiirgus:
1. Tippvdimsusega iile 1 MW; voi

2. Keskmise voimsuse voi pidevlaine (CW) viljundvoimsusega iile 2 kW;

¢. Muud mittetimmitavad laserid, millel on mis tahes jargmine omadus:

1.

Laseri valjundkiirguse lainepikkus on vidhem kui 150 nm ja millel on mis tahes jargmine
omadus:

a. Viljundenergia iile 50 m] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W; v6i

b. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus ile 1 W;
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2. Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 150 nm, kuid mitte iile 800 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. Viljundenergia iile 1,5 J impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 30 W; voi
b. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 30 W;
3. Laseri véljundkiirguse lainepikkus iile 800 nm, kuid mitte iile 1 400 nm:
a. Hiidvilkelaserid:
1. Viljundenergia iile 0,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus iile 50 W; vdi
2. Keskmine viljundvoimsus iile:
a. 10 W ristimoodiga, ihemoodilistel laseritel;
b. 30 W ristimoodiga, mitmikmoodilistel laseritel;
b. Mittehiidvilkelaserid:
1. Viljundenergia ile 2 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus iile 50 W; voi
2. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 50 W; voi
4. Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. Viljundenergia iile 100 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus ile 1 W; voi
b. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 1 W;
d. Virvlaserid ja muud vedeliklaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Laseri véljundkiirguse lainepikkus on vihem kui 150 nm:
a. Viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W; voi
b. Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 1 W;

2. Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 150 nm, kuid mitte iile 800 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. Viljundenergia iile 1,5 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus iile 20 W;
b. Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 20 W; voi

c. Pulseeriv tthe pikimoodiline ostsillaator keskmise véljundvdimsusega iile 1 W ja impulsside
kordussagedusega tile 1 kHz, kui impulsi kestus on lithem kui 100 ns;

3. Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 800 nm, kuid mitte dle 1 400 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. Viljundenergia iile 0,5 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus iile 10 W; voi
b. Keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 10 W; voi

4. Laseri valjundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja millel on mis tahes jargmine omadus:
a. Viljundenergia iile 100 m] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W; voi

b. Keskmine voi pidevlaine (CW) véljundvdimsus iile 1 W;
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e. Jargmised komponendid:

1. Aktiivjahutusega voi soojusjuhtiva toru abil jahutatavad peeglid;

Tehniline mdrkus:

“Aktiivjahutus” on jahutustehnika optiliste detailide jahutamiseks, milleks kasutatakse detaili optilise pinna all
voolavat vedelikku (tavaliselt vihem kui 1 mm kaugusel optilisest pinnast), et kdrvaldada optilise detaili pinnal
tekkiv soojus.

2. Optilised peeglid voi tdielikult voi osaliselt valgust labilaskvad optilised voi elektro-optilised
komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks kontrolli alla kuuluvates laserites;

f. Jargmised optilised seadmed:

Merkus:  Uhise avaga optiliste elementide kohta, mida on voimalik kasutada hiidvilkelaseris (SHPL), vaata
sojalise otstarbega kaupade nimekirja.

1. Diinaamilist lainefronti (faasi) modtvad seadmed, mis voimaldavad kiire lainefrondil eristada
vihemalt 50 positsiooni ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. Kaadri sagedus on 100 Hz vdi rohkem ja faasi viljaeraldamise vdime vdhemalt 5 % kiire
lainepikkusest; voi

b. Kaadri sagedus on 1 000 Hz vdi rohkem ja faasi viljaeraldamise vdime vihemalt 20 % kiire
lainepikkusest;

2. Laserdiagnostika seadmed, mis voimaldavad moota hiidvalkelaseri (SHPL) siisteemi kiire
nurgajuhtimise vigu, mis on 10 prad voi vihem;

3. Optilised seadmed ning komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud faseeritud
hiidvilkelasersiisteemide rithmale selle kiirte kombinatsiooni koherentsuse saavutamiseks tapsusega
lambda/10 kavandatud lainepikkusest v&i 0,1 pm, olenevalt sellest, kumb on viiksem;

4. Projektsiooniteleskoobid, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks koos hiidvalkelaserite
(SHPL) siisteemidega.

6A006 Magnetomeetrid, = magnetvilja  gradiomeetrid,  sisemised = magnetvilja  gradiomeetrid ja
kompensatsioonisiisteemid ning nende jaoks ettendhtud komponendid:

Markus:  Punkt 6A006 ei holma vahendeid, mis on ette nahtud meditsiinidiagnostikas biomagnetiliste mootmiste
tegemiseks.

a. Magnetomeetrid, mis kasutavad dlijuhtivat, optilise pumpamise vOi tuumapretsessiooni
(prooton/Overhauser) tehnoloogiat, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt
kui 0,05 nT Hz ruutjuure kohta;

b. Induktiivsuspoolmagnetomeetrid, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui:
1. 0,05 nT Hz ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz;
2. 1x107 nT Hz ruutjuure kohta sagedustel 1-10 Hz; voi
3. 1x107* nT Hz ruutjuure kohta sagedustel iile 10 Hz;

c. Kiudoptilised magnetomeetrid, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 1
nT Hz ruutjuure kohta;

d. Magnetvilja gradiomeetrid, mis sisaldavad punktis 6A006.a, 6A006.b vdi 6A006.c nimetatud
kombineeritud magnetomeetreid;

e. Kiudoptilised sisemised magnetvilja gradiomeetrid, mille magnetilise gradientvilja miiratase
(tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 0,3 nT/m Hz ruutjuure kohta;

f. Sisemised magnetvilja gradiomeetrid, mis kasutavad muud tehnoloogiat kui kiudoptilist, mille
magnetilise gradientvilja miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 0,015 nT/m Hz
ruutjuure kohta;
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Magnetvilja kompensatsioonisiisteemid magnetilistele anduritele, mis on kavandatud toimima
liikuvatel alustel;

Ulijuhtivad elektromagnetilised andurid, mis sisaldavad iilijuhtivatest materjalidest valmistatud
komponente ning millel on kdik jargmised omadused:

1. Kavandatud toimima allpool vihemalt ithe oma ilijuhtivast materjalist koostisosa kriitilist
temperatuuri ~ (kaasa  arvatud  Josephsoni  efektil  pohinevad  seadmed = voi
tlijuht-kvantinterferentsseadmed (SQUID));

2. Kavandatud tajuma elektromagnetilise vilja muutusi sagedusel 1 kHz vdi vahem; ja
3. Mis tahes jargmise omadusega:

a. Sisaldavad dhukesekilelisi SQUID-e, mille vihim modde on viiksem kui 2 pm, koos kaasneva
sisend- ja viljundsidestusahelaga;

b. Konstrueeritud kasutamiseks magnetvilja muutumiskiirusel, mis on iile 1x10® magnetvoo
kvandi sekundis;

c. Kavandatud kasutamiseks Maa magnetviljas ilma magnetilise varjeta; voi

d. Temperatuuritegur on viiksem kui 0,1 magnetvoo kvanti Kelvini kohta.

6A007 Gravimeetrid ja gravitatsiooni gradiomeetrid:

6A008

NB: VT KA PUNKTI 6A107.

Maapinnal kasutamiseks kavandatud voi kohandatud gravimeetrid (raskusjou mootjad), mille staatiline
tdpsus on vahem (parem) kui 10 pgal;

Markus:  Punkt 6A007.a ei hdlma kvartselemendiga (Worden-tiliipi) maapinnagravimeetreid.
Gravimeetrid, mis on kavandatud liikuvatel alustel kasutamiseks ja millel on koik jargmised omadused:
1. Staatiline tipsus on vihem (parem) kui 0,7 mgal; ja

2. Kasutamistdpsus on vihem (parem) kui 0,7 mgal ja mddtendidu stabiliseerumisaeg on lithem kui
2 minutit koigi kaasnevate korrigeerivate kompensatsioonide ja liikumismojude
kombinatsioonidena;

Gravitatsiooni gradiomeetrid.

Radarisiisteemid, -seadmed ja -sdlmed ning nende jaoks ettendhtud komponendid, millel on jirgmine
omadus:

NB: VT KA PUNKTI 6A108.

Markus:  Punkt 6A008 ei holma jargmist:

a.

a. Sckundaarseireradarid (SSR);
b. Autoradarid, mis on ette nahtud kokkupdrgete drahoidmiseks;

c. Kuvarid v6i monitorid, mida kasutatakse lennujuhtimises ja millel on kuni 12 lahutatavat elementi
1 mm kohta;

d. Meteoroloogilised (ilmastiku) radarsiisteemid.

Mis to6tavad sagedusvahemikus 40-230 GHz ning mille keskmise viljundvdimsus on iile 100 mW;

b. Reguleeritava sagedusribaga, mille reguleerimisulatus on iile + 6, 25 % toosageduse keskmisest

vadrtusest;

Tehniline markus:
Toosageduse keskmine vadrtus on vordne kirjeldatud korgema ja madalama toosageduse poolsummaga.
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i.

Voimelised to6tama itheaegselt rohkem kui kahel kandesagedusel;

Voimelised tootama siinteesapertuuriga radari (SAR), inverteeritud siinteesapertuuriga radari (ISAR) voi
Shusoiduki pardal oleva kiilgvaateradari (SLAR) reziimil;

Sisaldavad elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenne;

Voimaldavad mairata ennast mitteidentifitseerivate (non-cooperative) sihtmarkide korguse;

Markus:  Punkt 6A008.f ei hdlma tappislihenemiseradari (PAR) seadmestikku, mis vastab Rahvusvahelise
Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) standarditele.

Spetsiaalselt kavandatud dhusdidukitel (dhupallidele voi plaaneritele kinnitatuna) kasutamiseks ning
omab Doppleri signaalitootlusvoimalust liikuvate sihtmarkide avastamiseks;

Mis tootlevad radarisignaale, kasutades jargmist:
1. Radari hajaspektri tehnika; voi
2. Radari sagedusliikuvuse tehnika;

Mis tagavad maapinnal tootades iile 185 km maksimaalse nidgemisulatuse;

Mirkus:  Punkt 6 A008.i ei hdlma jargmist:

a. Kalastuspiirkondade seireradarid;

b. Maapealsed radariseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud lennuliikluse trajektooride juhtimiseks,
tingimusel et oleksid téidetud jargmised tingimused:

1. Selle maksimaalne nagemisulatus on 500 km voi vahem;

2. See on konfigureeritud nii, et radari sihtmdrgi andmed liiguksid vaid ithes suunas: radari asukohast
ithele voi enamale tsiviillennujuhtimiskeskusele;

3. Selles ei ole tingimusi radarilaotuse kiiruse kaugjuhtimiseks trajektoori lennujuhtimiskeskusest; ja
4. See on statsionaarselt paigaldatud;
. Meteoroloogiliste hupallide jalgimisradarid.
Laserradarid voi laserlokaatorseadmed (LIDAR), millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Kosmosekindel; voi

2. Rakendavad koherentse heterodiiiin- voi homodiiiindetekteerimise tehnikat ja mille nurklahutus on
viiksem (parem) kui 20 prad (mikroradiaani);

Markus:  Punkt 6A008.j ei holma LIDAR-seadmeid, mis on spetsiaalselt kavandatud kaardistamiseks voi
meteoroloogiliste vaatluste jaoks.

Varustatud signaalide to6tlemise alamsiisteemidega, milles kasutatakse impulsi kokkusurumise tehnikat
ja millel on mis tahes jargmine omadus:

1. Impulsi kokkusurumise suhe on ile 150; voi
2. Impulsi viltus on lithem kui 200 ns; vdi
Varustatud andmetoétlemise alamsiisteemidega, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. Automaatne sihtmdrgi jargimine, mille vdljund naitab iga antennipoorde jooksul sihtmérgi enam
tdendolist asukohta antennikiire jargmise poorde ajal;

Mrkus:  Punkt 6 A008.1.1 ei hdlma kokkupdrkeohu hoiatusvoimalust lennujuhtimissiisteemides vi mere
voi sadama radaril.

2. Arvutavad sihtmirgi hetkelise kiiruse primaarradari poolt, mille laotuskiirus on mitteperioodiline
(muutuv);
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6A008

. (jitkub)

3. Tootlevad andmeid automaatseks kujutuvastuseks (piirjoonte eraldamine) ja vordlevad neid andmebaasi

6A102

6A107

6A108

kantud sihtmirgi omadustega (lainekujud voi kujundlikkus), et identifitseerida voi klassifitseerida
sihtmarke; voi

. Kahe voi enama geograafiliselt hajutatud ja omavahel ithendatud radaranduri poolt saadud sihtmargi

andmete superpositsioon ja korrelatsioon sihtmirkide selgitamiseks ja eristamiseks.

Markus:  Punkt 6A008.1.4 ei holma siisteeme, seadmeid ega elektroonikasolmi, mida kasutatakse mereliikluse
kontrolli eesmdrkidel.

Kiirguskindlad detektorid, muud kui punktis 6A002 nimetatud, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud kaitseks tuumaplahvatusega kaasnevate nahtuste eest (nt elektromagnetiline impulss (EMP),
rontgenikiirgus, kombineeritud 166klaine ja soojuslikud efektid) ning on kasutatavad rakettmiirskudel,
kavandatud voi arvestatud taluma kiirgustaseme vadrtusi, mis tekitavad suurusele 5x10° rad (rini) vastava
voi seda tiletava maksimaalse kiirgusdoosi.

Tehniline mdrkus:

Punktis 6A102 nimetatud detektor on maddratletud kui mehaaniline, elektri-, optika- voi keemiaseade, mis
automaatselt identifitseerib ja salvestab voi registreerib selliseid mojureid nagu keskkonna temperatuuri voi rohu
muutus, elektrilised voi elektromagnetilised signaalid voi radioaktiivsete ainete kiirgus. See holmab seadeldisi, mis
tajuvad iihekordse toimingu voi torke alusel.

Gravitatsiooni modtjad (gravimeetrid) ning komponendid gravitatsiooni mddtjatele ja gravitatsiooni
gradiomeetritele:

a. Gravimeetrid, muud kui punktis 6A007.b nimetatud, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks
Shusdidukites v3i merel ning millel on staatiline vdi toiminguline tépsus 7x10~ ¢ m/s* (0,7 milligal)

voi vahem (parem) ning mddtendidu stabiliseerumisaeg on 2 minutit voi vahem;

b. Punktides 6A007.b vdi 6A107.a nimetatud gravimeetrite ja punktis 6A007.c nimetatud gravitatsiooni
gradiomeetrite jaoks ettendhtud komponendid.

Radarististeemid ja jalgimissiisteemid, muud kui punktis 6A008 nimetatud:

a. Radari- ja laserradarisiisteemid, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004
nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides;

Markus: Punkt 6A108.a holmab jargmist:

a. Maapinna kuju kaardistamise seadmed;
b. Kujutavad andurseadmed;
c. Siindmuspaiga kaardistamise ja korrelatsiooni (nii digitaalsed kui ka analoog-) seadmed;
d. Navigatsiooni Doppler-radarseadmed;
b. Tappisjalgimissiisteemid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

1. Jalgimissiisteemid, mis kasutavad kooditranslaatorit koos maapinnal voi Shuséidukil olevate
vordlusandmetega voi navigatsioonisatelliitide siisteemidega reaalajalise asukoha ja lennukiiruse
madramiseks;

2. Kaugusmoodteradarid, sealhulgas nendega seotud optilised/infrapuna jdlgimisseadmed koos koigi
jargmiste voimalustega:

a. Nurklahutus on parem kui 3 milliradiaani (0,5 milli);

b. Toopiirkond on 30 km vdi suurem ning kauguse lahutusvdime on ruutkeskmiselt parem kui
10 m;

c¢. Kiiruse lahutusvdime on parem kui 3 m/s.

6A202 Fotokordistitorud, millel on mdlemad jargmised omadused:

a. Fotokatoodi pindala on suurem kui 20 cm?; ja

b. Anoodimpulsi tdusuaeg on lithem kui 1 ns.
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6A203 Kaamerad ja komponendid, muud kui punktis 6A003 nimetatud:

a. Mehaanilised poordpeegelkaamerad ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

1. Kaaderkaamerad, mille salvestuskiirus on iile 225 000 kaadrit sekundis;

2. Vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on iile 0,5 mm mikrosekundis;

Markus:  Punktis 6A203.a kuuluvad selliste kaamerate komponentide hulka siinkroniseeriva elektroonika

moodulid ning rootorikoostud, mis koosnevad turbiinidest, peeglitest ja laagritest.

b. Elektroonilised voot- ja kaaderkaamerad, lambid ja seadmed:

1.

2.

Elektroonilised vootkaamerad, mille vdimalik ajaline lahutus on parem kui 50 ns;

Punktis 6A203.b.1 nimetatud kaamerate vootlambid;

Elektroonilised (voi elektroonilise katikuga) kaaderkaamerad, mille voimalik kaadri sdriaeg on 50 ns
voi vihem;

Jargmised kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed, mis on ette nahtud kasutamiseks koos
punktis 6A203.b.3 nimetatud kaameratega:

a.

Lithifookuselised kujutisevdimendustorud, mille fotokatood on sadestatud labipaistvale
juhtivale kattele, et vihendada fotokatoodi pindtakistust;

Juhitava suunajaga ranivoimendiga (SIT) vidikonlambid, milles kiire siisteem voimaldab
fotokatoodilt lahtunud elektrone strobeerida, enne kui nad pdrkavad rénist voimendusplaadile;

Kerri voi Pockelsi rakuga elektro-optiline katik;
Teised kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed, millel on kujutise kiire strobeerimise

aeg vihem kui 50 ns ja mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 6A203.b.3 nimetatud kaamerate
jaoks;

c. Kiirguskindlad televisioonikaamerad voi nende jaoks ettendhtud lddtsed, mis on spetsiaalselt kavandatud
v&i arvestatud taluma kiirguse kogudoosi iile 50x10> Gy (réni) (5x10° rad (rini)) ilma nende t66voimet
halvendamata.

Tehniline mdrkus:

Termin “Gy (rdni)” tahistab iihes kilogrammis ekraneerimata riniproovis seda ioniseeriva kiirgusega Riiritamisel
neeldunud energiahulka dZaulides.

6A205 Laserid, laservdimendid ja ostsillaatorid, muud kui punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005 nimetatud:

a. Argoonioonlaserid, millel on mdélemad jargmised omadused:

1. Tootavad lainepikkustel 400-515 nm; ja

2. Keskmine viljundvdimsus iile 40 W;

b. Timmitavad impulss-ithemoodilised vérvilaser-ostsillaatorid, millel on koik jirgmised omadused:

1.

2.

3.

4.

Tootavad lainepikkustel 300-800 nm;

Keskmine valjundvoimsus iile 1 W;

Kordumissagedus on suurem kui 1 kHz; ja

Impulsi kestus on lithem kui 100 ns;

c. Timmitavad impulss-virvilaser-voimendid ja -ostsillaatorid, millel on kdik jirgmised omadused:

1.

2.

3.

4.

Tootavad lainepikkustel 300-800 nm;

Keskmine valjundvoimsus iile 30 W;

Kordumissagedus on suurem kui 1 kHz; ja

Impulsi kestus on lithem kui 100 ns;

Markus: Punkt 6 A205.c ei holma ithemoodilisi ostsillaatoreid;



176 Euroopa Liidu Teataja 02/13. kd

6A205 (jitkub)
d. Sisinikdioksiidimpulsslaserid, millel on koik jirgmised omadused:
1. Tootavad lainepikkustel 9 000-11 000 nm;
2. Kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;
3. Keskmine viljundvéimsus ile 500 W; ja
4. Impulsi kestus on lithem kui 200 ns;

e. Paravesinikul Ramani muundajad, mis on kavandatud t6oks valjundi lainepikkusel 16 pm ja mille
kordumissagedus on korgem kui 250 Hz;

f. Impulssergastusega neodiitimlisandiga hiidvalkelaserid (v.a neodiiimklaaslaserid), millel on koik
jargmised omadused:

1. Laserkiirguse lainepikkus on iile 1 000 nm, kuid mitte iile 1 100 nm;
2. Laserkiirguse impulsi kestus on iile 1 ns; ja
3. Ristimoodiga, mitmikmoodilise valjundkiirgusega, mille keskmine vdimsus on ile 50 W.

6A225 Kiiruse mddtmise interferomeetrid, mis on ette nahtud iile 1 km/s kiiruste mdotmiseks ajavahemike viltel,
mis on lithemad kui 10 ps.

Markus:  Punkt 6A225 holmab kiiruse modtmise interferomeetreid, nagu kiiruse interferomeeter-siisteem mis tahes
reflektori jaoks (VISAR) ja Doppleri laserinterferomeetrid (DLI).

6A226 Rohuandurid:
a. Manganiinkalibraatorid, suurematele rdhkudele kui 10 GPa;

b. Kvartsist rohuandurid, suurematele rohkudele kui 10 GPa.
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6B
6B004

6B007

6B008

6B108

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed
Optilised seadmed:
Seadmed absoluutse peegeldusvoime modtmiseks tipsusega = 0, 1 % peegeldusvoime vidrtusest;

b. Seadmed, muud kui optilise pinna hajupeegelduse mddtmise seadmed, millel on suurem kui 10 cm
mittematistatud ava ja mis on spetsiaalselt kavandatud mittetasaste optiliste pindade kuju (profiili) 2 nm
voi vihema (parema) tipsusega mddtmiseks soovitud profiili suhtes.

Markus:  Punkt 6B004 ei hdlma mikroskoope.

Seadmed maapealse kasutusega gravimeetrite tootmiseks, reguleerimiseks ja kalibreerimiseks staatilise
tdpsusega, mis on parem kui 0,1 mgal.

Impulssradari mddtesiisteemnid, mis on ette nihtud tagasikiirgumise ristldoike madramiseks, kui kiiratava
impulsi pikkus on 100 ns voi lithem, ning nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid.

NB: VT KA PUNKTI 6B108.

Moatesiisteemid, muud kui punktis 6B008 nimetatud, mis on spetsiaalselt kavandatud radari
tagasikiirgumise ristloike mootmiseks ja on kasutatavad rakettmiirskudel ja nende alamsiisteemides.
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6C Materjalid

6C002 Optiliste andurite materjalid:
a. Telluur, puhtusega 99,9995 % v6i rohkem;
b. Jargmiste monokristallid, kaasa arvatud epitaksiaalsed kiibitoorikud:
1. Kaadmiumtsinktelluriid (CdZnTe), mille tsingisisaldus on vdhem kui 6 moolosa;
2. Kaadmiumtelluriid (CdTe), mis tahes puhtusastmega; voi
3. Elavhobekaadmiumtelluriid (HgCdTe), mis tahes puhtusastmega.

Tehniline mdrkus:

“Moolosa” mddratletakse ZnTe moolide ning kristallis oleva CdTe ja ZnTe moolide summa suhtena.

6C004 Jargmised optilised materjalid:

a. Tsinkseleniidist (ZnSe) voi tsinksulfiidist (ZnS) pdhimikutoorikud, mis on valmistatud keemilise
aurustamise-sadestamise protsessi abil ning millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. Maht iile 100 cm?; voi
2. Diameeter iile 80 mm ja paksus 20 mm vdi rohkem;
b. Jargmiste elektro-optiliste materjalide pirnikujulised toorikkristallid:
1. Kaaliumtitaniiiilarsenaat (KTA);
2. Hobegalliumseleniid (AgGaSe,);
3. Talliumarseenseleniid (Tl;AsSe;, tuntakse ka TASi nime all);
c¢. Mittelineaarsed optilised materjalid, millel on koik jargmised omadused:
1. Kolmanda jirgu vastuvétlikkusega (chi 3), mis on 10~° m?/V? vdi rohkem; ja
2. Kosteaeg lithem kui 1 ms;

d. Rénikarbiidi voi beriillium-beriilliumi (Be/Be) sadestamisel saadud pdhimikutoorikud, mille diameeter
voi peatelje pikkus on ile 300 mm;

e. Klaas, kaasa arvatud sulakvarts (SiO,), fosfaatklaas, fluorofosfaatklaas, tsirkooniumfluoriid (ZrF,) ja
hafniumfluoriid (HfF,), millel on koik jirgmised omadused:

1. Hidroksiiiilioonide (OH-) kontsentratsioon on véiksem kui 5 ppm;
2. Metalliliste lisandite hulk on vdiksem kui 1 ppm; ja
3. Kdrge homogeensusega (murdumisnéitaja véirtuse variatsioonid on alla 5x107°);
f. Siinteetilised teemandid, milles optiline neeldumine on véiksem kui 10~ cm™ lainepikkustel
200-14 000 nm.
6C005  Sunteetilised kristalse struktuuriga laseri pohimaterjalid to6tlemata kujul:
a. Titaanlisandiga safiir;

b. Aleksandriit.
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6D

6D001

6D002

6D003

6D102

6D103

Tarkvara

Tarkvara, mis on ette nihtud punktis 6A004, 6A005, 6A008 vdi 6B008 nimetatud seadmete arendamiseks
vOi tootmiseks.

Tarkvara, mis on ette nihtud punktis 6A002.b, 6A008 vdi 6B008 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Muu tarkvara:

a. 1.

2.

Tarkvara, mis on ette nhtud akustiliste kimpude moodustamiseks akustiliste andmete reaalajaliseks
tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse jarelveetavaid hiidrofonide voresiisteeme.

Lihtekood akustiliste andmete reaalajaliseks tootlemiseks passiivse vastuvdtu korral, kui kasutatakse
jarelveetavaid hiidrofonide voresiisteeme;

Tarkvara, mis on ette ndhtud akustiliste kimpude moodustamiseks akustiliste andmete reaalajaliseks
tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse merepdhja voi lahe kaablisiisteeme;

Lihtekood akustiliste andmete reaalajaliseks tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse
merepdhja voi lahe kaablisiisteeme;

. Tarkvara, mis on ette nihtud litkuvatel alustel kasutamiseks kavandatud magnetiliste andurite

magnetilise kompensatsiooni siisteemidele;

Tarkvara, mis on ette nihtud magnetiliste anomaaliate avastamiseks liikuvatel alustel;

c. Tarkvara, mis on ette nihtud selleks, et parandada gravimeetrite ja gravitatsiooni gradiomeetrite
liikumisest tingitud halbed;

d 1.

2.

Lennujuhtimise  tarkvaraprogrammid, mis on kasutatavad ildkasutatavates arvutites
lennujuhtimiskeskustes ning mis suudavad jargmist:

a. Voimaldavad iiheaegselt toodelda ja kuvada 150 erineva lendava objekti lennuandmeid ja
asukohta; voi

b. Radari sihtmirgi andmed vdetakse vastu rohkem kui neljalt primaarradarilt;
Tarkvara radoomide projekteerimiseks voi tootmiseks, mis:

a. On ette nihtud punktis 6A008.e nimetatud elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga
antennide kaitseks; ja

b. Pohjustavad antenni kiirgusdiagrammis keskmise karakteristliku kiilghdlma vahenemist rohkem
kui 40 dB peakiire nivoost.

Tehniline mdrkus:

Keskmine karakteristlik kiilghdlm punktis 6D003.d.2.b mdddetakse iile kogu antennide massiivi, vilja
arvatud peakiire ulatusnurk ning kaks kiilghdlma, kummalgi pool peakiirt.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud voi kohandatud punktis 6A108 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis on ette nihtud lennul salvestatud andmete lennujargseks to6tlemiseks, voimaldades kindlaks
miédrata lendava objekti asukoha kogu tema liikumistee jooksul ja on spetsiaalselt ette nihtud voi
kohandatud rakettmiirskude jaoks.
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6E

6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktides 6A, 6B, 6C v5i 6D nimetatud
seadmete, materjalide voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktides 6A, 6B voi 6C nimetatud
seadmete voi materjalide tootmiseks.

Muu tehnoloogia:

a. 1. Optilise pinna katmise ja to6tlemise tehnoloogia, mis on vajalik 99,5 %lise voi parema tasasusega
pinnakatte saamiseks pindadel, mille diameeter voi peatelje pikkus on dle 500 mm ja millest
neeldumise v&i hajumise tottu pShjustatud totaalne kadu on viiksem kui 5x1072,

NB: VT KA PUNKTI 2E003.f.

2. Tehnoloogia optiliste pindade valmistamiseks, mis on kasutatav ithe 16iketeraga teemanttreimise
seadmete juures, mille abil saavutatakse iile 0,5 m? pindalaga mittetasapinnaliste pindade korral
1oplik ruutkeskmine tdpsus 10 nm voi parem;

b. Tehnoloogia, mis on vajalik spetsiaalselt kavandatud diagnostikaseadmete vo6i marklaudade
arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks katserajatistes, mis on ette nihtud hiidvilkelaserite
katsetamiseks voi hiidvalkelaseri kiirtega kiiritatud materjalide katsetamiseks ja hindamiseks;

c. Tehnoloogia, mis on vajalik mis tahes jirgmiste omadustega Shupiluga-magnetomeetrite voi
ohupiluga-magnetomeetersiisteemide arendamiseks voi tootmiseks:

1. Miratase on ruutkeskmiselt viiksem kui 0,05 nT sageduse ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz; v6i

2. Miiratase on ruutkeskmiselt viksem kui 1x107> nT sageduse ruutjuure kohta sagedustel 1 Hz vdi
enam.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 6A002, 6A007.b, 6A007.c,
6A008,6A102,6A107,6A108,6B108, 6D102 vdi 6D103 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Mrkus:  Punktis 6E101 mddratletakse tehnoloogia iiksnes punktis 6 A008 nimetatud seadmetele, kui nad on ette
nahtud ohusoidukitel kasutamiseks ning on kasutatavad rakettmiirskudel.

Tehnoloogia tldmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 6A003, 6A005.a.1.c,
6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 vdi 6A226
nimetatud seadmete kasutamiseks.
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NAVIGATSIOONI- JA LENNUELEKTROONIKA



182

Euroopa Liidu Teataja

02/13. kd

7A

7A001

7A002

7A003

Siisteemid, seadmed ja komponendid

Markus 1:  Allveesdidukite automaatjuhtimisseadmete kohta vt 8. kategooriat.

Radarite kohta vt 6. kategooriat.

Mrkus 2:  Laevade ja allveesidukite inertsiaalsete navigatsiooniseadmete kohta vaata ka sojalise otstarbega kaupade
nimekirja.

Kiirendusmdodturid, mis on kavandatud kasutamiseks inertsiaalsetes navigatsiooni- voi juhtimissiisteemides

ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB: VT KA PUNKTI 7A101. Nurk- v3i poordkiirendusmddturite kohta vt punkti 7A002.

a. Korvalekalde stabiilsus on vdiksem (parem) kui 130 pg fikseeritud kalibreerimisvaartuse suhtes
iiheaastase perioodi viltel;

b. Moddteskaala koefitsiendi stabiilsus on vdiksem (parem) kui 130 ppm fikseeritud kalibreerimisvairtuse
suhtes itheaastase perioodi viltel; voi

c. Ette ndhtud kasutamiseks iile 100 g lineaarkiirenduse korral.

Giiroskoobid voi nurk- voi podrdkiirendusmdoturid, millel on mis tahes jargmine omadus, ja spetsiaalselt
nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB: VT KA PUNKTI 7A102.

a. Triivi kiiruse stabiilsus on 1 g kiirendusega keskkonnas kolmekuise perioodi viltel fikseeritud
kalibreerimisvaartuse suhtes jargmine:

1. Viiksem (parem) kui 0,1° tunnis, kui need on ette nahtud kasutamiseks lineaarkiirenduse korral kuni
10 g; voi

2. Viiksem (parem) kui 0,5° tunnis, kui need on ette nihtud kasutamiseks lineaarkiirenduse korral
10-100 g (kaasa arvatud); voi

b. Ette ndhtud kasutamiseks iile 100 g lineaarkiirenduse korral.

Inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid (INS) ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB: VT KA PUNKTI 7A103.

a. Inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid (kardaanriputiga voi tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis
on kavandatud ohusdidukite, maismaasdidukite voi kosmosesdidukite asendi reguleerimiseks,
juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on jargmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettendhtud
komponendid:

1. Navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis
(tdendolise vea ring (CEP)) voi vihem (parem); voi

2. Ette nihtud kasutamiseks iile 10 g lineaarkiirenduse korral;

b. Hibriidsed inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid, mis on integreeritud globaalse navigatsiooni
satelliitsiisteemi(de)ga (GNSS) voi andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisiisteemi(de)ga (DBRN)
ruumasendi, suunamise voi juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni
positsioonitdpsus parast GNSS voi DBRN kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul vdiksem
(parem) kui 10 meetrit tdendolise vea ringis (CEP).

Mrkus 1:  Punktides 7A003.a ja 7A003.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos ménega jirgmiselt
esitatud keskkonnatingimustest:

1. Sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine iildamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni valtel ning
testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab
jargmistele tingimustele:

a. Konstantse voimsuse spektraaltiheduse védrtus (PSD) on 0,04 g?/Hz sagedusvahemikus 15-1 000 Hz;
ja

b. Konstantse voimsuse spektraaltiheduse vidrtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g*/Hz kuni 0,01 g*/Hz
sagedusvahemikus 1 000-2 000 Hz;

2. Keerlemis- ja lengerduskiirus on +2,62 rad/s (150 °/s) vGi rohkem; vdi

3. Vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samavddrsed iilalolevate punktidega 1 voi 2.
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7A003

7A004

7A005

7A006

7A007

7A101

7A102

7A103

b. (jitkub)

Mrkus 2: Punkt 7A003 ei hdlma inertsiaalseid navigatsioonisiisteeme, mis on osalisriikide tsiviilvoimude
poolt sertifitseeritud kasutamiseks tsiviillennukitel.

Tehnilised mdrkused:

1. Punkt 7A003.b viitab siisteemidele, milles INS ja teised sdltumatud navigatsiooni abiseadmed on
koondatud iiheks iihikuks (iihendatud), et saavutada parimat tulemust.

2. Taendolise vea ring (CEP) — ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jaab 50 %
iiksikult tehtud mootmiste tulemustest, voi ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % toendosusega.

Giiro- ja astrokompassid ning muud seadmed, mis tuletavad asukoha vi suuna automaatselt taevakehade
voi satelliitide jalgimise abil asimuuttdpsusega 5 kaaresekundit voi vihem (parem).

NB: VT KA PUNKTI 7A104.

Globaalne navigatsioonisatelliitide stisteemide (GPS v6i GLONASS) vastuvdtuseadmed, millel on jargmised
omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB: VT KA PUNKTI 7A105.
a. Kasutatakse dekriipteerimist; voi

b. Nulljuhitavusega antenni.

Ohusdidukite altimeetrid (kdrgusmddturid), mis toimivad muudel sagedustel kui 4,2 GHz kuni 4,4 GHz
(kaasa arvatud) ning millel on jargmised omadused:

NB: VT KA PUNKTI 7A106.
a. Voimsuse juhtimine; voi

b. Kasutatakse faasmodulatsiooni.

Raadiopeilimisseadmed, mis toimivad iile 30 MHz sagedustel ja millel on kéik jirgmised omadused, ning
nende jaoks spetsiaalselt ettendhtud komponendid:

a. Hetkeline ribalaius on 1 MHz vdi rohkem;
b. Rohkem kui 100 sageduskanali paralleelne tootlemine; ja

c. Tootlemiskiirus iile 1 000 peilingu sekundis iihe sageduskanali kohta.

Kiirendusmo6turid, muud kui punktis 7A001 nimetatud, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid:

a. Kiirendusmodturid modtelavega 0,05 g voi vihem voi lineaarsusveaga, mis on 0,25 % viljundi
taisskaalast, vdi molema tingimuse tditmisega ning mis on kavandatud kasutamiseks mis tahes tiiiipi
inertsiaalsetes navigatsiooni- voi juhtimissiisteemides;

Markus:  Punkt 7A101.a ei hdlma kiirendusmaotureid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ja arendatud
puuraukude teenindamiseks MWD (Measurement While Drilling — mootmine puurimise kdigus)
anduritena.

b. Pideva viljundiga kiirendusmooturid, mis on ette nahtud toimima kiirenduste korral, mille véirtus on
ile 100 g.

Mis tahes tiiiipi giiroskoobid, muud kui punktis 7A002 nimetatud, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja
mille hinnatud triivi kiiruse stabiilsus on 1 g kiirendusega keskkonnas viiksem kui 0,5° (1o voi
ruutkeskmiselt) tunnis ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud komponendid.

Seadmestik, navigatsiooniseadmed ja -siisteemid, muud kui punktis 7A003 nimetatud, ning spetsiaalselt
nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. Inertsiaalsed voi muud seadmed, milles kasutatakse punktis 7A001 vdi 7A101 nimetatud
kiirendusmodtureid voi punktis 7A002 voi 7A102 nimetatud giiroskoope, ja selliseid seadmeid
sisaldavad siisteemid;
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7A103

7A104

7A105

7A106

7A115

a. (jatkub)

Markus:  Punkt 7A103.a ei holma seadmeid, mis sisaldavad punktis 7 AO01 nimetatud kiirendusmadtureid ja
mille jaoks sellised kiirendusmaaturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MW D-andurid
ning mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

b. Integreeritud  lennuseadmesiisteemid,  mis  sisaldavad  giiroskoopstabilisaatoreid ~ voi
automaatjuhtimissiisteeme, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004
nimetatud kanderakettidel, punktis 9A012 nimetatud mehitamata dhusdidukitel voi punktis 9A104
nimetatud sondrakettides;

c. Integreeritud navigatsioonisiisteemid, mis on kavandatud v6i kohandatud kasutamiseks punktis 9A004
nimetatud kanderakettidel, punktis 9A012 nimetatud mehitamata Shusdidukitel voi punktis 9A104
nimetatud sondrakettidel ning millega on voimalik saavutada navigatsioonitdpsus, mille puhul
samavordne tdendosusring (CEP) on 200 m voi vihem.

Tehniline mdrkus:

Integreeritud navigatsioonisiisteem koosneb tavaliselt jargmistest komponentidest:

1. Inertsiaalne modteseade (nt suuna ja positsiooni mddramise siisteem, inertsiaalne viiteiiksus voi inertsiaalne
navigatsioonisiisteem);

2. Uks voi mitu valisandurit, mida kasutatakse asukoha ja/voi kiiruse ajakohastamiseks kas perioodiliselt voi
pidevalt kogu lennu jooksul (nt satelliitnavigatsiooni vastuvtuseade, radari korgusmadtur ja/voi
Doppler-radar); ja

3. Integratsiooni riist- ja tarkvara.

Giiro- ja astrokompassid ning muud seadmed, muud kui punktis 7A004 nimetatud, mis tuletavad asukoha
vOi suuna automaatselt taevakehade voi satelliitide jalgimise abil, ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid.

Vastuvdtuseadmed globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide jaoks (GNSS; nt GPS, GLONASS v6i
Galileo), millel on mis tahes jirgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. Mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel, punktis
9A012 nimetatud mehitamata Shusoéidukitel voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettidel; voi

b. Mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks dhusoidukites ja millel on jargmised omadused:
1. Mis on vdimelised saama navigatsiooniteavet kiirustel iile 600 m/s (1 165 meremiili/tunnis);

2. Mis kasutavad sdjaliste vi valitsusteenistuste jaoks kavandatud voi kohandatud dekriipteerimist, et
saada juurdepdds GNSSi turvatud signaalilefandmetele; voi

3. Mis on spetsiaalselt kavandatud raadiohdireid vilistavatena (nt nulljuhtimisega antenn voi
elektrooniliselt juhitav antenn), et need toimiksid aktiivsete voi passiivsete vastumojude keskkonnas.

Mirkus:  Punktid 7A105.b.2 ja 7A105.b.3 ei holma seadmeid, mis on ette ndhtud kaubanduslike,
tsiviilotstarbeliste vdi inimelude ohutusega (nt andmete tervilikkus, lennuohutus) seotud GNSS teenuste
jaoks.

Korgusmodturid, muud kui punktis 7A006 nimetatud, kas radar- voi laserradartiiiipi, mis on kavandatud
voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel voi punktis 9A104 nimetatud
sondrakettidel.

Passiivsed andurid, mis vdimaldavad kindlaks méérata suuna spetsiifilistele elektromagnetlainete allikatele
(peilimisseadmed) voi maastiku isedrasustele ning on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettidel v6i punktis 9A104 nimetatud sondrakettidel.

Markus:  Punkt 7A115 holmab jargmiste seadmete andureid:

a. Maapinna kuju kaardistamise seadmed;
b. Kujutavad andurseadmed (aktiivsed ja passiivsed);

c. Passiivsed interferomeetrilised seadmed.
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7A116

7A117

Lennujuhtimissiisteemid ja servoventiilid, mis on kavandatud v6i kohandatud kasutamiseks punktis 9A004
nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

a. Hudraulilised, mehaanilised, elektro-optilised voi elektromehaanilised lennujuhtimissiisteemid (kaasa
arvatud elektrooniline juhtimine — fly-by-wire);

b. Asendi kontrolliseadmed;

¢. Lennujuhtimise servoventiilid, mis on loodud v6i kohandatud punktis 7A116.a vdi 7A116.b nimetatud
sisteemide jaoks ning to6tama vibratsioonilises keskkonnas ja mille vaartus ruutkeskmiselt on iile 10 g
ja sagedusvahemik 20-2 000 Hz.

Rakettmiirskudel kasutatavad juhtimisseadmed, mis on voimelised saavutama siisteemset tapsust 3,33 % voi
vihem lennuulatusest (nt samavordne tdendosusring (CEP) 10 km vdi viiksem kaugusel 300 km).
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7B

7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 7A nimetatud
seadmete jaoks.

Markus:  Punkt 7B001 ei holma I vdi IT hooldustasemele vajalikke testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmeid.
Tehnilised markused:
1. I hooldustase

Ohusdiduki inertsiaalse navigatsioonisdlme torge avastatakse teenindus- ja kuvarmooduli nditude voi vastava
allsiisteemni seisukorra teate abil. Tootja juhendi abil on voimalik torke pohjus lokaliseerida korrast dra oleva
asendatava mooduli (LRU) tasemel. Viljavahetatav moodul asendatakse seejirel teenindava personali poolt
varumooduliga.

2. 1I hooldustase

Defektne moodul saadetakse parandustookotta (tootja omasse voi sellisesse, mille personal on vastutav II
hooldustaseme eest). Parandustookojas testitakse defektset moodulit erinevate asjakohaste vahenditega, et kindlaks
teha ning lokaliseerida defektne, téokojas asendatav solm, mis pohjustas véljavahetatud mooduli torke. Nimetatud
asendatay solm eemaldatakse ning asendatakse toimiva varusolmega. Defektne solm (vdi vimaluse korral kogu
valjavahetatud moodul) saadetakse tootjale.

Markus: 1T hooldustase ei hdlma kontrolli alla kuuluvate kiirendusmdoturite voi giiroskoopiliste andurite
eemaldamist asendatavatest solmedest.

Jargmised seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud ringlasergiiroskoopide peeglite iseloomustamiseks:
NB: VT KA PUNKTI 7B102.
a.  Hajuvusmddturid, mille modtetdpsus on viiksem (parem) kui 10 ppm;

b. Profilomeetrid, mille mddtetipsus on viiksem (parem) kui 0,5 nm (5 angstromi).

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nahtud punktis 7A nimetatud seadmete tootmiseks.
Mrkus: ~ Punkt 7B003 holmab jargmist:
Giiroskoopide reguleerimise testimisseadmed;

a
b.  Giiroskoopide diinaamilise tasakaalustamise seadmed;

o

Gilroskoopide sissetootamise/mootorite testimisseadmed;
d. Giiroskoopide tiithjendamise ja tditmise seadmed;
e. Tsentrifuugirakised giiroskoopide laagritele;

f.  Kiirendusmadturite telgede reastamise seadmed.

Peegeldusmodturid (reflektomeetrid), mis on spetsiaalselt ette nahtud lasergiiroskoopide peeglite
iseloomustamiseks ja mille modtetdpsus on 50 ppm voi vdiksem (parem).

Tootmisvarustus- ja vahendid:

a. Tootmisvarustus, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 7A117 nimetatud seadmete jaoks;

b. Tootmisvahendid ning testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed, muud kui punktides
7B001-7B003 nimetatud, mis on kavandatud voi seadistatud kasutamiseks koos punktis 7A nimetatud
seadmetega.
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7D

7D001

7D002

7D003

7D101

7D102

7D103

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v&i kohandatud punktis 7A v6i 7B nimetatud seadmete arendamiseks
voi tootmiseks.

Lihtekoodid, mis on vajalikud mis tahes inertsiaalsete navigatsiooniseadmete, kaasa arvatud punktidega
7A003 v6i 7A004 hdlmamata, inertsiaalsete seadmete voi suuna ja positsiooni méidramise siisteemi (AHRS)
kasutamiseks.

Markus:  Punkt 7D002 ei hdlma lihtekoodi kardaanriputiga AHRSi kasutamiseks.
Tehniline markus:

AHRS erineb iildiselt inertsiaalsest navigatsioonisiisteemist (INS) selle poolest, et AHRS annab suuna ja positsiooni
informatsiooni ning tavaliselt ei anna teavet kiirenduse, Riiruse ja asukoha kohta, mida seostatakse INSiga.

Muu tarkvara:

a. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud siisteemide toimimise tdhustamiseks voi nende
navigatsioonivigade vahendamiseks punktides 7A003 voi 7A004 kirjeldatud tasemeni;

b. Programmi ldhtekoodid hiibriidintegraalsiisteemidele, mis tohustavad siisteemide toimimist voi
vihendavad nende navigatsioonivigu punktis 7A003 kirjeldatud tasemeni inertsiaalandmete pideva
sidumisega mis tahes jargmisega:

1. Doppler-radari antud kiirusandmed;
2. Globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide (GPS v6i GLONASS) tugiandmed; voi

3. Andmebaasidega toetatavatest navigatsioonisiisteemidest (DBRN) saadud andmed;

¢. Programmi lihtekoodid integreeritud avioonika- voi lennuiilesandesiisteemidele, mis seovad andurite
andmeid ja kasutavad ekspertsiisteeme;

d. Lihtekoodid mis tahes jargmiste siisteemide arendamiseks:

1. Digitaalsed lennujuhtimissiisteemid, mis on ette nihtud lendude taielikult automatiseeritud
juhtimiseks;

2. Integreeritud tdukejou- ja lennujuhtimissiisteemid;
3. Elektroonilised voi valgusoptilised lennujuhtimissiisteemid;
4. Torketaluvusega voi iserekonfigureeruvad lennujuhtimise aktiivsiisteemid;
5. Ohusdidukite automaatsed peilimisseadmed;
6. Ohuviirtuste andmesiisteemid, mis pohinevad staatilistel andmetel maapinnalt; voi
7. Raster-tiiiipi esiklaasiindikaatorid vdi kolmemddtmelised kuvarid.
e. Raalprojekteerimise (CAD) tarkvara, mis on spetsiaalselt kavandatud lennujuhtimise aktiivsiisteemide,
helikopterite mitmeteljelise elektroonilise vdi valgusoptilise juhtimise kontrollerite voi helikopterite

Shuvoolu abil juhitud poorlemisvastaste voi Shuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteemide
arendamiseks, mille tehnoloogia on mdiratletud punktis 7E004.b, 7E004.c.1 voi 7E004.c.2.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktides 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115,
7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 vdi 7B103 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Jargmine integratsioonitarkvara:

a. Integratsioonitarkvara punktis 7A103.b nimetatud seadmete jaoks;

b. Integratsioonitarkvara punktis 7A003 vdi 7A103.a nimetatud seadmete jaoks.
b. Integratsioonitarkvara punktis 7A103.c nimetatud seadmete jaoks.

Markus:  Integratsioonitarkvara tavavormide puhul kasutatakse Kalmani filtrit.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nahtud punktis 7A117 nimetatud juhtimisseadmete modelleerimiseks v6i
simuleerimiseks voi nende planeerimise integreerimiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidega voi
punktis 9A104 nimetatud sondrakettidega.

Markus:  Punktis 7D103 nimetatud tarkvara jidb kontrolli alla kuuluvaks, kui ta on ithendatud punktis 4A102
nimetatud spetsiaalselt loodud riistvaraga.
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7E

7E001

7E002

7E003

7E004

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktis 7A, 7B v6i 7D nimetatud
seadmete voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 7A voi 7B nimetatud seadmete
tootmiseks.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 7A001-7A004 nimetatud
seadmete parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks.

Markus:  Punkt 7E003 ei hdlma hooldustehnoloogiat, mis on otseselt seotud tsiviilotstarbeliste dhusoidukite I

hooldustasemes voi II hooldustasemes mddratletud vigastatud voi kasutamiskdlbmatute asendatavate
moodulite (LRU) ja asendatavate solmede (SRA) kalibreerimise, eemaldamise voi asendamisega.

Markus: Vaata punkti 7B001 tehnilisi mdrkusi.

Muu tehnoloogia:

a. Tehnoloogia, mis on ette nihtud jargmiste seadmete arendamiseks ja tootmiseks:

Ohusaidukite automaatsed peilimisseadmed, mille todsagedus on iile 5 MHz;

Ohuviirtuste andmesiisteemid, mis pohinevad ainult staatiliste] andmetel maapinnalt, st mis
korvavad tavapdraseid dhusonde;

Raster-tiiiipi esiklaasiindikaatorid voi kolmemodtmelised kuvarid;

Inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid vdi giiro- ja astrokompassid, mis sisaldavad punktis 7A001 voi
7A002 nimetatud kiirendusmodtureid voi giiroskoope;

Elektrilised ajamid (st elektromehaanilised, elektrohiidrostaatilised ja ajamsiisteemidesse
integreeritud ajamid), mis on spetsiaalselt ette nahtud lennu pohijuhtimise jaoks;

Lennujuhtimise optiliste andurite massiivid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud lennujuhtimise
aktiivsiisteemide seadmestamiseks;

b. Arendustehnoloogia, mis on ette nihtud jirgmiste lennujuhtimise aktiivsiisteemide (kaasa arvatud
elektrooniline vdi valgusoptiline juhtimine) arendamiseks:

1.

Konfigureerimiskeem mitme mikroelektroonilise arvutuselemendi (pardaarvutid) iihendamiseks
reaalajalise to6tluse tarvis, mis voimaldaks jdlgida kontrollreeglistiku tditmist;

Andurite asukoha voi lennuplaaneri diinaamilise koormuse kontrollreeglistikuparane
kompenseerimine, st andurite vibratsioonilise @imbruse voi andurite asukohtade erinevuse
raskuskeskme suhtes kompenseerimine;

Andmete voi siisteemide liiasuse elektrooniline haldamine torgete avastamiseks, torketaluvuseks,
torke lokaliseerimiseks voi uuesti konfigureerimiseks;

Markus:  Punkt 7E004.b.3 ei holma fiiiisilise liiasuse planeerimise tehnoloogiat.

Lennujuhtimissiisteemid, mis vOimaldavad lennu kestel jou- ja momentjuhtimise
iimberkonfigureerimist reaalajaliseks autonoomseks dhusdiduki juhtimiseks;

Digitaalsete lennujuhtimis-, navigatsiooni- ja mootorite juhtimise andmete ithendamine {ihtsesse
digitaalsesse lennujuhtimissiisteemi tédielikult automatiseeritud lennujuhtimise saavutamiseks;

Markus:  Punkt 7E004.b.5 ei holma:

a. Arendustehnoloogiat, et digitaalsete lennujuhtimis-, navigatsioon- ja mootorite juhtimise
andmete  ithendamisega iihtsesse  digitaalsesse  lennujuhtimissiisteemi  optimeerida
lennutrajektoori;

b. Selliste 6husdiduki lennumddteriistasiisteemide arendamistehnoloogiat, mis on integreeritud
ainult VOR-, DME-, ILS- v3i MLS-navigatsiooni voi -ldhenemise jaoks.
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7E004 b. (jitkub)

7E101

7E102

7E104

6. Tiisautomaatsed digitaalsed lennujuhtimissiisteemid vo6i  paljuandurilised lennuiilesande
haldamissiisteemid, mis kasutavad ekspertsiisteeme;

Markus:  Tdisautomaatse digitaalse mootori juhtimise (FADEC) tehnoloogia kohta vaata punkti
9E003.a.9.

c. Tehnoloogia, mis on ette nahtud jargmiste helikopterisiisteemide arendamiseks:

1. Mitmeteljelise elektroonilise voi valgusoptilise juhtimise kontrollerid, mis iihendavad vihemalt kaks
jargmist funktsiooni ithte kontrollielementi:

a. Kollektiivjuhtimine;
b. Tsikliline juhtimine;
¢. Lengerdusjuhtimine;
2. Ohuvoolu abil juhitud pdérlemisvastased vdi Shuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteemid;
3. Rootori labad, mis sisaldavad muudetava tiivageomeetriaga aerodiinaamilisi pindu, mida

kasutatakse individuaalse labajuhtimisega siisteemides.

Tehnoloogia ildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 7A001-7A006,
7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103 nimetatud
seadmete kasutamiseks.

Tehnoloogia, mis on ette ndhtud avioonika ja elektriliste alamsiisteemide kaitseks vélistest allikatest parineva
elektromagnetilise impulsi (EMP) ja elektromagnetiliste héirete (EMI) ohu eest:
a. Ekraneerimissiisteemide projekteerimise tehnoloogia;

b. Projekteerimistehnoloogia korgendatud taluvusega elektriliste liilitusskeemide ja alamsiisteemide
konfigureerimiseks;

c. Projekteerimistehnoloogia punktides 7E102.a ja 7E102.b nimetatud korgendatud taluvuse

kriteeriumide kindlaksmiiramiseks;

Tehnoloogia, mis on ette nihtud lennujuhtimise ja toukejou andmete integreerimiseks
lennujuhtimissiisteemi, et optimeerida raketisiisteemide trajektoori.
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8. KATEGOORIA
MERENDUS
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8A Siisteemid, seadmed ja komponendid

8A001 Sukelaparaadid ja pealveesdidukid:

Markus:  Sukelaparaatide seadmete kontrolli alla kuulumise kohta vaata:

5. kategooria, 2. osa: infoturve kriipteeritud andmeside seadmete jaoks;
6. kategooria: sensorid;
7. ja 8. kategooria: navigatsiooniseadmed;
Punkt 8A: veealused seadmed.
a. Mehitatud, 16astatud sukelaparaadid, mis on kavandatud toimima siigavamal kui 1 000 m;
b. Mehitatud, 16astamata sukelaparaadid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. Kavandatud toimima iseseisvalt ja neil on jirgmine tdstevdime:
a. 10 % voi rohkem nende raskusest 6hus; ja
b. 15 kN vdi rohkem;
2. Kavandatud toimima stigavamal kui 1 000 m; voi
3. Mille on kdik jargmised omadused:
a. Kavandatud nelja- vdi enamaliikmelisele meeskonnale;
b. Kavandatud toimima iseseisvalt kiimne tunni jooksul voi kauem;
¢. Tegevusulatus 25 meremiili voi rohkem; ja
d. Pikkus kuni 21 m;

Tehnilised mdarkused:

1. Punkti 8A001.b tahenduses on “iseseisvalt toimimine” tdielik sukeldumine ilma Shutoruta (snorkel), koigi
siisteemide tiotamine ning litkumine minimaalse kiirusega, millega allveesdiduk suudab ohutult juhtida
diinaamiliselt oma siigavust, kasutades ainult oma siigavustiiiire ja vajamata tugialust v6i veepinnal,
merepohjas voi kaldal asuvat tugibaasi ning sisaldades toukejousiisteemi kasutamiseks nii veepinnal kui ka vee

all.

2. Punkti 8A001.b tihenduses on “tegevusulatus™ pool vahemaast, mille sukelaparaat suudab labida.

¢. Mehitamata, [dastatud sukelaparaadid, mis on kavandatud toimima siigavamal kui 1 000 m ning millel
on mis tahes jirgmine omadus:

1. Kavandatud iseseisvaks manooverdamiseks, kasutades punktis 8A002.a.2 nimetatud
toukemootoreid voi lisamootoreid; voi

2. Varustatud kiudoptilise andmesideliiliga;
d. Mehitamata, 1dastamata sukelaparaadid, millel on mis tahes jargmine omadus:
1. Kavandatud mddrama kurssi mis tahes geograafilise reeperi suhtes ilma reaalajalise inimsekkumiseta;
2. Varustatud akustilise andmeside- voi kdsuliiliga; voi
3. Varustatud pikema kui 1 000 m kiudoptilise andmeside- voi kasuliiliga;

e. Ookeani pdidstesiisteemid, mille tstevdime on iile 5 MN objektide padstmiseks siigavamalt kui 250 m
ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. Diinaamilised positsiooneerimissiisteemid, mis vdimaldavad siilitada navigatsioonisiisteemiga
mddratud asukohta 20 m tdpsusega; voi

2. Merepdhjas navigeerimise ja navigatsiooniandmete integreerimise siisteemid stigavustes tile 1 000
m positsioneerimistipsusega 10 m etteantud punkti suhtes;
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8A001 (jitkub)
f. Ohkpadjal sdidukid (tdispollega), millel on kdik jargmised omadused:

1. Maksimaalne kavandatud kiirus tdislastis, olulise lainekdrgusega 1,25 m (mere olukord 3) voi
rohkem, on iile 30 solme;

2. Ohkpadja rohk on iile 3 830 Pa; ja
3. Tiihja- ja tdislastis laeva veeviljasurvete suhe on viiksem kui 0,70;

g. Ohkpadjal sdidukid (jdiga kiilgseinaga), mille maksimaalne projekteeritud kiirus tdislastis, olulise
lainekdrgusega 3,25 m (mere olukord 5) vdi rohkem, on iile 40 sdlme;

h. Tiiburlaevad, mis on varustatud aktiivse tiibade asendi automaatse juhtimissiisteemiga ja mille
maksimaalne projekteeritud kiirus téislastis, olulise lainekorgusega 3,25 m (mere olukord 5) voi rohkem,
on tile 40 solme;

i. Viikese veeliinitasandi pindalaga sdidukid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. Veeviljasurve tdislastis on iile 500 tonni ja maksimaalne projekteeritud kiirus taislastis, olulise
lainekdrgusega 3,25 m (mere olukord 5) vdi rohkem, on iile 35 sdlme; voi

2. Veeviljasurve tidislastis on iile 1 500 tonni ja maksimaalne projekteeritud kiirus tdislastis, olulise
lainekorgusega 4 m (mere olukord 6) voi rohkem, on iile 25 s6lme.

Tehniline mdrkus:

Viikese veeliinitasandi pindalaga sGidukid on defineeritud jargmise valemiga: veeliinitasandi pindala on
projekteeritud toosivise korral viiksem kui 2x(véljasurutud ruumala projekteeritud toosiivise korral)?/>.

8A002 Jargmised siisteemid ja seadmed:

Markus:  Veealuste andmesidesiisteemide kohta vaata 5. kategooria 1. osa: Telekommunikatsioon.

a. Siisteemid ja seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud jargmistele sukelaparaatidele,
mis on projekteeritud tooks stigavamal kui 1 000 m:

1. Survekambrid ja survekered, mille kambri maksimaalne sisediameeter on ile 1,5 m;
2. Otsevoolu tdukemootorid vdi lisamootorid;

3. Teeninduskaablid ja nende ithendused, milles kasutatakse optilist kiudu ja mis on tugevdatud
siinteetilisest materjalist elementidega;

b. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud vdi kohandatud punktis 8A001 nimetatud sukelaparaatide
kdigu automaatseks juhtimiseks, kasutades navigatsiooniandmeid ja tagasisideahelaga servojuhtimist,
mis:

1. Voimaldavad sdidukil lilkuda 10 m ulatusse etteantud punktist veesambas;

2. Siilitavad soiduki asukoha 10 meetri piirides etteantud punkti suhtes veesambas; voi

3. Siilitavad sdiduki asukoha 10 meetri piirides, jilgides merepohjal vdi merepdhja all asuvat kaablit;
¢ Kiudoptilised kereldbiviigud ja tthendused;
d. Jargmised veealuse vaatluse siisteemid:

1. Jdrgmised televisioonisiisteemid ja -kaamerad:

a. Televisioonisiisteemid (mis sisaldavad kaamerat, jdlgimis- ja signaaliiilekandeseadmeid), mille
piireraldusvoime Shus mdddetuna on iile 800 laotusrea ning on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud sukelaparaatide kaugjuhtimiseks;
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1. (jatkub)

b. Veealused televisioonikaamerad, mille piireraldusvoime 6hus moddetuna on iile 1100
laotusrea;

c. Madalal valgustustasemel to6tavad televisioonikaamerad, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud veealuseks kasutamiseks ja sisaldavad koike jargmist:

1. Punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevdimendustorud; ja
2. Ule 150 000 aktiivpiksli tahkismaatriksi pinna kohta;

Tehniline mdrkus:

Piireraldusvdime televisioonis on horisontaalse lahutusvdime moot, mida tavaliselt valjendatakse
maksimaalse ridadearvuna pildi kdrguse kohta, mida IEEE Standardi 208/1960 vdi muu vastava
standardi alusel voib proovitabelil eristada.

2. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud vdi kohandatud allveesdidukite kaugjuhtimiseks ja
kasutatavad valguse tagasihajumise mdju minimeerimise tehnikaid, kaasa arvatud valguse
suunamine kaugkatiku abil voi lasersiisteemid;

Fotokaamerad, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks kasutamiseks stigavamal kui
150 m ja milles kasutatava filmi formaat on 35 mm vdi rohkem ning millel on jirgmine omadus:

1. Filmi varustamine kaameravilisest allikast parinevate andmetega;
2. Automaatne tagumise fookuskauguse korrigeerimine; voi

3. Automaatne kompensatsiooni juhtimine, mis on spetsiaalselt nii kavandatud, et veealuse kaamera
kest oleks kasutatav siigavamal kui 1 000 m;

Elektroonilised kujutussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks
kasutamiseks ning voimaldavad rohkem kui 50 saritatud kujutise digitaalset salvestust;

Jargmised valgussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks kasutamiseks:

1. Stroboskoopvalgussiisteemid, mille valguse viljundenergia on iile 300 ] vilke kohta ja vilgete kiirus
on iile 5 vilgu sekundis;

2. Argoonlahendusega valgussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks siigavamal kui
1000 m;

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks kavandatud robotid, mida juhitakse eriotstarbelise
programmeeritava arvuti abil ning millel on mis tahes jirgmised omadused:

1. Sisteemid robotite juhtimiseks, mis kasutavad anduritelt saadud informatsiooni, mis moddavad
vilisele objektile rakendatavat joudu voi podrdemomenti, vahemaad vilisobjektini voi
kompimismeelt roboti ja vilisobjekti vahel; v6i

2. Voimaldavad rakendada jdudu 250 N voi rohkem voi poordemomenti 250 Nm vdi rohkem ja mille
koosteelemendid on valmistatud titaanisulamitest voi kiud- voi niitkomposiitmaterjalidest;

Kaugjuhitavad liigendmanipulaatorid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud kasutamiseks
sukelaparaatidel ja millel on mis tahes jargmine omadus:

1. Siisteemid manipulaatorite juhtimiseks, mis kasutavad anduritelt saadud informatsiooni, mis
mdddavad vilisele objektile rakendatavat joudu voi poérdemomenti voi kompimismeelt roboti ja
vilisobjekti vahel; voi

2. Juhitakse dlem-alluv-tiiipi proportsionaalse tehnika abil vdi kasutades eriotstarbelist
programmeeritavat arvutit ning mille lifkumise vabadusaste on 5 v6i rohkem;

Markus:  Liikumise vabadusastmete arvu mddramisel vetakse arvesse iiksnes need toimingud, mille korral
kasutatakse proportsionaalse tagasisidega asendi kontrolli voi eriotstarbelist programmeeritavat
arvutit.
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j.

Jargmised dhust sdltumatud jousiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuseks kasutamiseks:

1.

Braytoni voi Rankine’i ringprotsess-mootoritega vilisbhu juurdelisamisest ~soltumatud
jousiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. Keemilised gaasipesu- vdi absorptsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud
stisinikdioksiidi, ~ stisinikkmonooksiidi  ja  aincosakeste  korvaldamiseks  mootorisse
tagasijuhitavatest heitgaasidest;

b. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud monoatomaarse gaasi kasutamiseks;

¢. Seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed; voi

d. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud:

1. Reaktsioonijddkide survestamiseks voi kiituse reformeerimiseks;

2. Reaktsioonijadkide talletamiseks; ja

3. Reaktsioonisaaduste tithjendamiseks 100 kPa voi kdrgema rohu vastu;
Ohust soltumatud diiselmootorsiisteemid, millel on:

a. Keemilised gaasipesu- vdi absorptsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud
stisinikdioksiidi, ~ stisinikkmonooksiidi  ja  aincosakeste  korvaldamiseks  mootorisse
tagasijuhitavatest heitgaasidest;

b. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud monoatomaarse gaasi kasutamiseks;

c. Seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed; ja

d. Spetsiaalselt kavandatud heitgaasisiisteemid, mis ei eemalda polemisjddke pidevalt;

Kiituselementidel ~pohinevad, lisabhu juurdeandmisest soltumatud jousiisteemid, mille
véljundvoimsus on ile 2 kW ja millel on:

a. Seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz vdi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed; voi

b. Siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud:
1. Reaktsioonijadkide survestamiseks voi kiituse reformeerimiseks;
2. Reaktsioonijadkide talletamiseks; ja

3. Reaktsioonisaaduste tithjendamiseks 100 kPa voi kdrgema rohu vastu;

4. Jargmised lisadhu juurdeandmisest soltumatud stirlingmootoriga jousiisteemid, millel on:

a. Seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed; ja

b. Spetsiaalselt kavandatud heitgaasisiisteemid, mis eemaldavad reaktsioonisaadused 100 kPa voi
korgema rohu vastu;

k. Elastsed polled, tihendid ja tapid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Kavandatud 6hkpadja réhkudele 3 830 Pa vdi rohkem, tootamiseks olulise lainekdrgusega 1,25 m
(mere olukord 3) v&i rohkem, ning mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 8A001.f nimetatud
ohkpadjal liikuvale (tdispollega) sdidukile; voi

Kavandatud dhkpadja rohkudele 6 224 Pa voi rohkem, tootamiseks olulise lainekorgusega 3,25 m
(mere olukord 5) voi rohkem, ning mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 8 A001.g nimetatud
dhkpadjal liikuvale (jaiga kiilgseinaga) soidukile;
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L

Tosteventilaatorid voimsusega iile 400 kW, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks punktis
8A001.f voi 8A001.g nimetatud dhkpadjal litkuvatele sdidukitele;

. Téielikult vee all tootavad alakaviteerivad voi tlikaviteerivad veealused tiivad, mis on spetsiaalselt

kavandatud punktis 8A001.h nimetatud soidukitele;

Aktiivsiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud punktis 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h
voi 8A001.i nimetatud laevade voi veesdidukite mere poolt pohjustatud lilkumise automaatseks
kontrolliks;

o. Jargmised propellerid, jouiillekandesiisteemid, energiatootmissiisteemid ja miira vidhendamise

siisteemid:

1. Jargmised spiraalsete labadega soukruvid voi jouiilekandesiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud
kasutamiseks punktis 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h v&i 8A001.i nimetatud Shkpadjal liikuvatele
(taispollega voi jdiga kiilgseinaga) soidukitele, tiiburlaevadele voi viikese veeliinitasandi pindalaga
soidukitele:

a. Ulikaviteerivad, iiliventileeritud, osaliselt uputatud voi pinda ldikavad sdukruvid, mis on
arvestatud suuremale vdimsusele kui 7,5 MW;

b. Vastupoorlevad propellersiisteemid, mis on arvestatud suuremale voimsusele kui 15 MW;

c. Sisteemid, mis rakendavad keerise-eelset voi keerisejargset tehnikat propellerisse voolava
Shuvoo tihtlustamiseks;

d. Kergekaalulised, suure mahajagamisvoimega (tegur K on suurem kui 300) reduktorid;

e. Jouiilekande vollsiisteemid, mis sisaldavad komposiitmaterjalidest komponente ja on voimelised
iile kandma rohkem kui 1 MW;

2. Jargmised spiraalsete labadega sdukruvid, energiatootmissiisteemid voi jousiilekandesiisteemid, mis
on kavandatud kasutamiseks laevadel:

a. Reguleeritavate labadega propellerid ja rummusdlm, mis on arvestatud suuremale vdimsusele
kui 30 MW;

b. Sisemise vedelikjahutusega elektrilised tdukemootorid, mille valjundvoimsus on iile 2,5 MW;

c. Ulijuhtivatest materjalidest tdukemootorid v&i piisimagnetelektrilised tdukemootorid, mille
viljundvoimsus on ile 0,1 MW;

d. Jouiilekande vollsiisteemid, mis sisaldavad komposiitmaterjalidest komponente ja on voimelised
tile kandma rohkem kui 2 MW;

e. Ventileeritud voi ventileeritud alusega propellersiisteemid, mis on arvestatud suuremale
voimsusele kui 2,5 MW;

3. Jargmised miiravihendamissiisteemid, mis on kavandatud kasutamiseks 1 000 tonnise ja suurema
veeviljasurvega laevadel:

a. Siisteemid, mis summutavad alla 500 Hz sagedusega veealust miira ja koosnevad kokkupandud
akustilistest alustest diiselmootorite, diiselgeneraatorite, gaasiturbiinide,
gaasiturbiingeneraatorite, tdukemootorite v6i tdukemootorite reduktorite akustiliseks
isoleerimiseks ja mis on spetsiaalselt kavandatud heli voi vibratsiooni summutamiseks ning mille
mass on ile 30 % neile monteeritavate seadmete massist;

b. Aktiivsed  miravihendamis-  ja  mirakorvaldamissiisteemid ~ vdi  spetsiaalselt
jouiilekandesiisteemi jaoks projekteeritud magnetlaagrid ning selles sisalduvad elektroonilised
juhtimissiisteemid, mis vdimaldavad aktiivselt viahendada seadmete vibratsiooni, tekitades
antimiira voi antivibratsiooni signaale otse miiraallikasse;

p. Veejugatdukesiisteemid, mille valjundvoimsus on iile 2,5 MW ning milles rakendatakse laienevaid diiiise

ja voolust tingitud suunavat labatehnikat, et parandada tduke efektiivsust voi vahendada tdukemootori
tekitatud vee alla kiiratavat miira;

Iseseisvad, suletud voi poolsuletud hingamisdhu uuendamistsiikliga sukeldumise ja allveeujumise
aparaadid.

Markus:  Punkt 8A002.q ei holma isiklikuks kasutamiseks mdeldud individuaalseid aparaate, kui need on
kasutajal kaasas.
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8B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

8B001 Hiidrodiinaamilised torud, mille taustmiira on vdiksem kui 100 dB (1 pPa ja 1 Hz suhtes) sagedusvahemikus

0-500 Hz ja mis on projekteeritud veevoolu tekitatud akustiliste viljade mddtmiseks timber
tdukejousiisteemide mudelite.
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8C Materjalid
8C001  Odnestiidisvaht, mis on valmistatud veealuseks kasutamiseks ja millel on k&ik jirgmised omadused:
a. Ette ndhtud kasutamiseks vees siigavamal kui 1 000 m; ja

b. Tihedus on viiksem kui 561 kg/m>.

Tehniline mdrkus:

Odnestdidisvaht koosneb donsatest klaas- voi plastmasskuulikestest, mis on viidud vaigust pohiainesse.
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8D
8D001

8D002

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 8A, 8B vdi 8C nimetatud seadmete voi
materjalide arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

Spetsiifiline tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud veealuse miira vihendamiseks kavandatud
soukruvide arendamiseks, tootmiseks, parandamiseks, remontimiseks vOi uuendamiseks (uuesti
tootlemine).
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8E

8E001

8E002

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 8A, 8B vdi 8C nimetatud
seadmete voi materjalide arendamiseks voi tootmiseks.

Muu tehnoloogia:

a. Tehnoloogia veealuse miira vihendamiseks spetsiaalselt kavandatud sdukruvide arendamiseks,
tootmiseks, parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks (uuesti tootlemine);

b. Tehnoloogia punktis 8A001, 8A002.b, 8A002,j, 8A002.0 vdi 8A002.p nimetatud seadmete
remontimiseks voi uuendamiseks (uuesti tootlemine).
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9. KATEGOORIA
TOUKEJOUSUSTEEMID, KOSMOSESOIDUKID JA NENDEGA SEOTUD SEADMED
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9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

9A006

Siisteemid, seadmed ja komponendid

NB:  Toukejousiisteemide kohta, mis on kavandatud voi arvestatud neutron- v3i ioniseeriva kiirguse siirdepulsi vastu,
vaata sjalise otstarbega kaupade nimekirja.

Jargmised Shusdidukite gaasiturbiinmootorid, mis sisaldavad punktis 9E003.a nimetatud mis tahes
tehnoloogiat:

NB: VT KA PUNKTI 9A101.

a. Ei ole sertifitseeritud kasutamiseks spetsiifilistel tsiviillennukitel, mille jaoks nad on ette nahtud;

b. Ei ole sertifitseeritud tsiviilkasutuseks osalisriigi lennundusasutuste poolt;

¢.  On kavandatud lendama iile 1,2kordse helikiiruse (1,2 Machi) kauem kui 30 minutit.

Laevade gaasiturbiinmootorid, mille arvestuslik ISO standardile vastav alaline vdimsus on 24 245 kW voi
rohkem ja mille kiituse erikulu ei iileta 0,219 kg/kWh vdimsuste vahemikus 35-100 % ning nende jaoks
spetsiaalselt kavandatud sdlmed ja komponendid.

Markus: ~ Termin “laevade gaasiturbiinmootorid” hdlmab ka selliseid todstuslikke voi lennukite gaasiturbiinmootoreid,
mis on kohandatud laevadel elektrilise voimsuse tootmiseks vdi toukejou tekitamiseks.

Jargmised gaasiturbiinmootoriga tdukejousiisteemidele spetsiaalselt kavandatud sdlmed ja komponendid,
mis sisaldavad punktis 9E003.a nimetatud mis tahes tehnoloogiat:

a. Punktis 9A001 nimetatud;

b. Mille projekteerimine voi valmistamine parineb kas mitteosalisriigist voi on tootjale tundmatu.

Kanderaketid ja kosmosesdidukid.

NB: VT KA PUNKTI 9A104.

Markus:  Punkt 9A004 ei holma kasulikku lasti.

NB:  Kosmosesdidukite kasulikus lastis sisalduva toodangu kontrolli alla kuulumise kohta vaata vastavat kategooriat.

Vedelkiitusega rakettide tdukejousiisteemid, mis sisaldavad punktis 9A006 nimetatud siisteeme voi
komponente.

NB: VT KA PUNKTE 9A105 ja 9A119.

Jargmised siisteemid ja komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud vedelkiitusega rakettide
toukejousiisteemide jaoks:

NB: VT KA PUNKTE 9A106 ja 9A108.

a. Kriogeensed jahutid, lennukerged Dewari anumad, kriiogeensed soojatorud voi kritogeensed siisteemid,
mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks kosmosesdidukitel ning mis on vdimelised piirama
kritovedelike kadusid alla 30 % aastas;

b. Kriiogeensed konteinerid voi suletud tsiikliga jahutussiisteemid, mis vdimaldavad kindlustada
temperatuuri 100 K (- 173 °C) vdi madalamat 6husdidukitel, mis on voimelised taluma lendamist iile
kolmekordse helikiirusega (3 Machi), kanderakettidel vdi kosmosesdidukitel;

c. Vesiniksuspensiooni siilitus- ja edastussiisteemid;

d. Korgsurvelised (ile 17,5 MPa) turbopumbad, pumpade komponendid v&i nendega seotud
gaasigeneraator voi paisumistsiikli turbiini ajamsiisteemid;

e. Korgsurvelised (iile 10,6 MPa) tdukekambrid ning nende diitisid;

f. Raketikiituse sdilitussiisteemid, mis rakendavad kapillaarset mahutust vdi positiivset valjatdukamist (nt
painduvatest mahutitest);
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9A006

9A007

9A008

9A009

(jatkub)

g. Vedela raketikiituse sissepritsediiiisid ava libim66duga 0,381 mm voi vidhem (mittesddrjatel diiiisidel
avapindala 1,14x10— * cm? voi vihem), mis on spetsiaalselt kavandatud vedelkiituse rakettmootoritele;

h. Uhes tiikis olevad siisinik-siisinik tdukekambrid véi viljundkoonused, mille tihedus on iile 1,4 g/cm3
ja tombetugevus iile 48 MPa.

Tahkekiituse tdukejousiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB: VT KA PUNKTI 9A119.
a. Koguimpulss on iile 1,1 MNs;

b. Eriimpulss on 2,4 kNs/kg voi rohkem, kui diiiisist voolav juga paisub merepinna tasemele vastavate
atmosfadritingimusteni ja pSlemiskambris on reguleeritud t66rdhk 7 MPa;

c. Astme massiosa on iile 88 % ja tahke raketikiituse osa on iile 86 %;
d. Mis tahes punktis 9A008 nimetatud komponent; v6i

e. Raketikiituse isoleerimis- ja kinnitamissiisteemid, mis kasutavad otse mootoriga seotud
konstruktsioone, et tagada tugev mehaaniline side voi toke keemilisele migratsioonile tahke raketikiituse
ja kesta isolatsiooni materjali vahel.

Tehniline mdrkus:

Punkti 9A007 .e tahenduses on “tugev mehaaniline side” vahemalt tahke raketikiituse tugevusega vordne side.

Jargmised komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud tahkekiituse raketi tdukejdusiisteemidele:

NB: VT KA PUNKTI 9A108.

a. Raketikiituse isoleerimis- ja kinnitamissiisteemid, mis kasutavad vooderdusi, et tagada tugev
mehaaniline side voi toke keemilisele migratsioonile tahke raketikiituse ja kesta isolatsiooni materjali
vahel;

Tehniline mdrkus:

Punkti 9A008.a tihenduses on “tugev mehaaniline side” vahemalt tahke raketikiituse tugevusega vordne side.

b. Kiust keritud mootori komposiitkestad, mille libimddt on iile 0,61 m vdi mille strukturaalne
efektiivsuse suhe (PV/W) on iile 25 km;

Tehniline mdrkus:

Strukturaalne efektiivsuse suhe (PV/W)' on plahvatuse surve (P) korrutatuna anuma ruumalaga (V) ja jagatud
rohuanuma kogukaaluga (W).

c. Diiiisid, mille tdukejou tase on iile 45 kN voi mille kdri kulumiskiirus on vaiksem kui 0,075 mm/s;

d. Liigutatavad diitisid voi sekundaarse vedeliku sissepritsega tduke vektorjuhtimise siisteemid, mis
voimaldavad jargmist:

1. Telje suhtes igasuunalist lilkumist iile + 5%

2. Nurkvektori poorlemist 20°[s voi rohkem; voi

3. Nurkvektori kiirendust 40°/s* vi rohkem.

Hiibriidsed raketi toukejousiisteemid, mille:

NB: VT KA PUNKTE 9A109 ja 9A119.
a. Koguimpulss on iile 1,1 MNs; voi

b. Toukejoud vaakumi tingimustes on iile 220 kN.
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9A010

9A011

9A012

9A101

9A104

9A105

9A106

Jargmised spetsiaalselt kanderakettide, kanderakettide toukejousiisteemide vodi kosmosesdidukite jaoks
kavandatud komponendid, siisteemid ja tarindid:

NB: VT KA PUNKTE 1A002 ja 9A110.

a. Komponendid ja struktuurid, millest igaiihe mass on iile 10 kg ja mis on spetsiaalselt kavandatud
kanderakettide jaoks ja mille valmistamisel on kasutatud punktis 1C007 v&i 1C010 nimetatud
metallpShiainet, komposiiti, orgaanilist komposiiti, keraamilist pohiainet voi intermetalliliselt
tugevdatud materjale;

Markus:  Kaalupiir ei puuduta ninakoonuseid.

b. Komponendid ja tarindid, mis on spetsiaalselt kavandatud punktides 9A005-9A009 nimetatud
kanderakettide tdukejousiisteemide jaoks ja mille valmistamisel on kasutatud punktis 1C007 v6i 1C010
nimetatud metallpdhiainet, komposiiti, orgaanilist komposiiti, keraamilist pohiainet voi

intermetalliliselt tugevdatud materjale;

c¢. Tarindikomponendid ja isolatsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud aktiivselt kontrollima
kosmosesdiduki tarindite diinaamilist kostet vdi deformatsioone;

d. Vedelkiitusega impulssrakettmootorid, mille tdukejou ja massi suhe on 1 kN/kg v6i suurem ja
reaktsiooniaeg (aeg, mis on vajalik 90 % tdukejdu saavutamiseks stardihetkest) on lithem kui 30 ms.

Otsevoolu-reaktiivmootor, iilehelikiirusel ~toimuva polemisega  otsevoolu-reaktiivmootor — voi
kombineeritud tsiikkelmootorid ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid.

NB: VT KA PUNKTE 9A111 ja 9A118.
Mehitamata 6husdidukid, mille on mis tahes jargmine omadus:

a. Autonoomne lennujuhtimise ja navigatsioonivdime (nt inertsiaalse navigatsioonisiisteemiga varustatud
autopiloot); voi

b. Voime sooritada juhitav lend viljaspool otsest nigemisulatust operaatori abiga (nt televisuaalne
kaugjuhtimine).

Muud kui punktis 9A001 nimetatud kergekaalulised turboreaktiivmootorid ja turboventilaatormootorid (sh
liitturbiinmootorid), mis on kasutatavad rakettmiirskudes:

a. Mootorid, millel on mdlemad jargmised omadused:
1. Maksimaalne tdukejoud on iile 400 N (paigaldamata mootoril moddetud véirtus), vilja arvatud
tsiviilotstarbelisteks tunnistatud mootorid, mille maksimaalne toukejoud on iile 8 890 N

(paigaldamata mootoril mdddetud véirtus); ja

2. Kiituse erikulu on viiksem kui 0,15 kg/N/h (merepinna tasemel muutumatutes ning
standardtingimustes);

b. Mootorid, mis on kavandatud vdi kohandatud kasutamiseks rakettmiirskudel.

Sondraketid, mille tegevusulatus on vihemalt 300 km.
NB: VT KA PUNKTI 9A004.

Jargmised vedelkiituse rakettmootorid:

NB: VT KA PUNKTI 9A119.

a. Muud kui punktis 9A005 nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes
ja millega saavutatav koguimpulss on iile 1,1 MNs;

b. Muud kui punktis 9A005 vdi 9A105.a nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad
terviklikes raketisiisteemides vdi mehitamatutel dhusdidukitel lennuulatusega vihemalt 300 km ja

millega saavutatav koguimpulss on 0,841 MNs vdi suurem.

Muud kui punktis 9A006 nimetatud spetsiaalselt vedelkiitusega raketi tdukejousiisteemide jaoks
kavandatud siisteemid voi komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes:

a. Kuluv vooderdus tduke- vdi polemiskambritele;

b. Raketi diiiisid;
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9A106

9A107

9A108

9A109

9A110

9A111

9A115

(jatkub)

c. Tdukejouvektori juhtimise alamsiisteemid;
Tehniline markus:
Niteid punktis 9A106.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. Painduvad diiiisid;

Vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

Liikuy mootor voi diiiis;

Viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid); voi

AR

Toukejou klapid.

d. Vedela ja suspensioonilaadse raketikiituse (sh oksiideerijad) reguleerimissiisteemid ja spetsiaalselt nende
jaoks ettendhtud komponendid, mis on loodud voi kohandatud t66tama vibratsioonilises keskkonnas
ja mille vddrtus ruutkeskmiselt on iile 10 g ja sagedusvahemik 20-2 000 Hz.

Mrkus: Ainukesed servoventiilid ja pumbad, mis on mddratletud punktis 9A106.d, on jargmised:

a. Servoventiilid, mis on kavandatud voolukiirustele 24 liitrit minutis voi rohkem absoluutse rohu
korral 7 MPa voi rohkem ja mille kdivitumise reaktsiooniaeg on lithem kui 100 ms;

b. Vedela raketikiituse pumbad, mille vollikiirus on 8 000 pddret minutis voi rohkem voi mille
tiithjendusrohk on 7 MPa véi rohkem.

Muud kui punktis 9A007 nimetatud tahkekiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad terviklikes
raketisiisteemides voi mehitamatutel 6huséidukitel lennuulatusega vahemalt 300 km ja millega saavutatay
koguimpulss on 0,841 MNs.

NB: VT KA PUNKTI 9A119.

Muud kui punktis 9A008 nimetatud spetsiaalselt tahkekiituse tdukejousiisteemide jaoks kavandatud
komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

a. Rakettmootorite korpused, sisevooderdus ja nende isolatsioon;

b. Raketi diiiisid;

c. Toukejouvektori juhtimise alamsiisteemid.
Tehniline markus:
Naiteid punktis 9A108.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. Painduvad diiiisid;

Vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

Liikuy mootor voi diliis;

Viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid); voi

R

Toukejou klapid.

Muud kui punktis 9A009 nimetatud hiibriidrakettmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel ja
spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid.

NB: VT KA PUNKTI 9A119.

Muud kui punktis 9A010 nimetatud komposiitstruktuurid, -laminaadid ja nendest valmistatud tooted, mis
on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi 9A104 nimetatud
sondrakettides voi punktides 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106-9A108, 9A116 vdi 9A119 nimetatud
alamsiisteemides.

NB: VT KA PUNKTI 1A002.

Pulseerivad reaktiivmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid.

NB: VT KA PUNKTE 9A011 ja 9A118.

Jargmised stardi abiseadmed, mis on kavandatud v6i kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud
kanderakettide voi 9A104 nimetatud sondrakettide jaoks:

a. Vahendid ja seadmed kasitsemise, kontrolli, aktiveerimise ja stardi jaoks;

b. Soidukid transpordi, kisitsemise, kontrolli, aktiveerimise ja stardi jaoks.
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9A116

9A117
9A118

9A119

Jargmised rakettmiirskudes kasutatavad atmosfddri taassisenevad soidukid ja spetsiaalselt nende jaoks
ettendhtud voi kohandatud komponendid:

a. Atmosfddri taassisenevad sdidukid;

b. Kuumakaitsekilbid ja nende komponendid, mis on valmistatud keraamilistest voi kuluvmaterjalidest;
c. Kergetest, suure soojamahtuvusega materjalidest valmistatud jahutusradiaatorid ja nende komponendid;
d. Elektroonilised seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud atmosfairi taassisenevatele sdidukitele.
Rakettmiirskudes kasutatavad astmestusmehhanismid, eraldamismehhanismid ja astmete vaheseadmed.

Punktis 9A011 v6i 9A111 nimetatud mootorites kasutatavad pdlemisprotsessi reguleerimise seadmed, mis
on kasutatavad rakettmiirskudes.

Muud kui punktis 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 vdi 9A109 nimetatud iiksikud raketiastmed, mis
on kasutatavad terviklikes raketisiisteemides voi mehitamatutel 6husdidukitel lennuulatusega vihemalt
300 km.
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9B

9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

9B006

9B007

9B008

9B009

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Jargmised spetsiaalselt kavandatud seadmed, instrumentaarium ja kinnitusvahendid gaasiturbiinide valatud
labade, tiivikute v&i labaotsbandaazide tootmiseks:

a. Suunatud tahkumise vdi monokristall-valamise seadmed;

b. Keraamilised siidamikud voi kestad;

On-line (reaalajas) juhtimissiisteemid, modteseadmed (kaasa arvatud sensorid) voi automaatsed
andmekogumis- ja andmet66tlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 9E003.a nimetatud
tehnoloogiat sisaldavate gaasiturbiinmootorite, nende sdlmede vdi komponentide arendamiseks.

Seadmed selliste gaasiturbiini harjatihendite tootmiseks voi katsetamiseks, mis on kavandatud tooks otste
kiirusel ile 335 m/s ning temperatuuridel iile 773 K (500 °C), ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid ja abiseadmed.

Tooriistad, matriitsid voi kinnitusseadmed supersulamist, titaanist voi punktis 9E003.a.3 voi 9E003.2.6
nimetatud intermetallilistest iihenditest “labad-kettale” tahkisliitmise jaoks.

On-line (reaalajas) juhtimissiisteemid, modteseadmed (kaasa arvatud sensorid) voi automaatsed
andmekogumis- ja andmet66tlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks mis tahes jargmiste
aerodiinaamiliste torude voi seadmete juures:

NB: VT KA PUNKTI 9B105.

a. Aerodiinaamilised torud, mis on ette ndhtud 1,2kordse helikiiruse (1,2 Machi) voi suuremate kiiruste
jaoks, vilja arvatud need, mis on spetsiaalselt kavandatud dppeotstarbel ja mille katsekambri ristloike
suurus (kiilgmiselt moodetuna) on vihem kui 250 mm.

Tehniline mdrkus:

Punktis 9B005.a tihendab katsekambri suurus ringi labimdotu, ruudu kiilge v3i tdisnurga pikimat kiilge, mis on
moodetud katsekambri ristldike laiemast kohast.

b. Seadmed voolukeskkondade simuleerimiseks 5kordsel (5 Machi) voi suuremal helikiirusel, kaasa arvatud
kaarlahendusega kaivitatavad (hot-shot) aerodiinaamilised torud, plasmakaarega kaivitatavad
aerodiinaamilised torud, looklainetorud, looklainega kiivitatavad aerodiinaamilised torud, gaasi
aerodiinaamilised torud ning kerged gaasikahurid; voi

c. Aerodiinaamilised torud voi seadmed, muud kui kahemddtmelised 16iked, mis voimaldavad simuleerida
voolamisi, mille korral Reynoldsi arv on iile 25x10°.

Akustilise vibratsiooni katseseadmed, mis voimaldavad tekitada helirohku 160 dB voi rohkem (20 pPa
suhtes), arvestusliku viljundvoimsusega 4 kW voi rohkem katsekambri temperatuuril dle 1273 K
(1 000 °C), ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud kvartskiittekehad.

NB: VT KA PUNKTI 9B106.

Seadmed, mis on kavandatud rakettmootorite terviklikkuse kontrolliks, kasutades muid mittepurustavaid
katsevotteid (NDT) kui planaarne rontgenikiirgus voi keemilised voi futisikalised alusanaliiisid.

Muundurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud katsevoolus seinakatte hodrdetakistuse vahetuks
mddtmiseks tile 833 K (560 °C) stagnatsioonitemperatuuril.

Instrumentaarium, mis on spetsiaalselt projekteeritud selliste turbiinmootorite pulbermetallurgiliste
rootorikomponentide tootmiseks, mis kannatavad vilja 60 % tdmbetugevusest voi rohkem ja
metallitemperatuuri 873 K (600 °C) vdi rohkem.
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9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Acrodiinaamilised torud, mis on ette nihtud 0,9kordse helikiiruse (0,9 Machi) voi suuremate kiiruste jaoks
ja on kasutatavad rakettmiirskude ja nende alamsiisteemide jaoks.

NB: VT KA PUNKTI 9B005.
Jargmised katsekeskkonnakambrid ja kajavabad ruumid:
a. Katsekeskkonnakambrid, mis voimaldavad simuleerida jargmisi lennutingimusi:

1. Vibratsiooniline keskkond, mille vaartus ruutkeskmiselt on tile 10 g sagedusvahemikus 20-2 000
Hz ja edastatav joud on 5 kN voi rohkem; ja

2. Lennukdrgus 15 000 m vdi rohkem; voi
3. Temperatuurivahemik vahemalt 223 K (- 50 °C) kuni 398 K (125 °C);
b. Kajavabad ruumid, mis voimaldavad simuleerida jirgmisi lennutingimusi:

1. Ruumi iildine helirohu tase on 140 dB voi rohkem (20 pPa suhtes) voi arvestuslik véljundvoimsus
on 4 kW voi rohkem; ja

2. Lennukdrgus 15 000 m vdi rohkem; voi
3. Temperatuurivahemik on vahemalt 223 K (- 50 °C) kuni 398 K (125 °C).

Tootmissecadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktides 9A005-9A009, 9A011, 9A101,
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119 nimetatud siisteemide, alamsiisteemide ja komponentide
tootmiseks.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi punktides
9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 vdi 9A116-9A119 nimetatud siisteemide,
alamstiisteemide ja komponentide tootmiseks.

Katsepingid ja katsestendid tahke- voi vedelkiituse rakettide voi rakettmootorite katsetamiseks, millel on iiks
jargmistest omadustest:

a. Voimaldavad kisitleda tdukejoudu tile 90 kN; voi

b. Voimaldavad samaaegselt moota kolme telje tdukejou komponente.
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9C
9C110

Materjalid

Vaiguga immutatud kiudkarkassid ja metalliga kaetud kiust eelvormid nendele, komposiitstruktuuridele,
-laminaatidele ja punktis 9A110 nimetatud toodetele, mis on valmistatud kas orgaanilisest pShiainest voi
metallpdhiainest, kasutades kiud- voi niitarmeerimist, ja mille eritdmbetugevus on suurem kui 7,62x1 0*m
ja erimoodul on suurem kui 3,18x10° m.

NB: VT KA PUNKTE 1C010 ja 1C210.

Markus:  Ainsad punktis 9C110 nimetatud vaiguga immutatud kiudprepregmaterjalid on need, milles kasutatakse
vaiku, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on parast vulkaniseerimist iile 418 K (145 °C) vastavalt ASTM
D4065 voi samavddrse standardiga.
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9D

9D001

9D002

9D003

9D004

9D101

9D103

9D104

9D105

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 9A, 9B v6i 9E003 nimetatud seadmete voi
tehnoloogia arendamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktis 9A voi 9B nimetatud seadmete tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 9A nimetatud tdisautomaatse digitaalse
mootori juhtimise (FADEC) kasutamiseks tdukejousiisteemide jaoks v6i punktis 9B nimetatud seadmete
jaoks:

a. Tarkvara toukejousiisteemide, kosmosekatseseadmete voi atmosfadriohku kasutavate lennumootorite
katseseadmete digitaalelektroonilistes juhtimissiisteemides;

b. Torketaluvusega tarkvara, mida kasutatakse tdisautomaatse digitaalse mootori juhtimise (FADEC)
siisteemides tdukejdusiisteemide ja nendega seotud katseseadmete jaoks.

Muu tarkvara:

a. 2D vdi 3D viskoosse voolamise tarkvara, mida on kontrollitud aerodiinaamilise toru vdi proovilennu
andmetega ja mida vajatakse detailse mootorivoolu modelleerimiseks;

b. Tarkvara lennu gaasiturbiinmootorite, nende sélmede voi komponentide katsetamiseks, mis on
spetsiaalselt loodud andmete reaalajas kogumiseks, tootlemiseks ja analiiisiks ning voimaldab
tagasisidega reguleerimist, kaasa arvatud katse kestel katseartikli vdi katsetingimuste diinaamiline
muutmine;

c. Tarkvara, mis on spetsiaalselt kavandatud suunatud tahkumise voi monokristallide valamise
juhtimiseks;

d. Tarkvara lihtekoodidena, objektkoodidena voi masinkoodidena, mida on vaja rootori labaotste vaba
litkumisruumi kontrolli aktiivkompensatsiooni siisteemide rakendamiseks.

Markus: Punkt 9D004.d ei holma tarkvara, mis on installeeritud kontrolli alla mittekuuluvatesse seadmetesse
v6i mida vajatakse vaba litkumisruumi kontrolli aktiivkompensatsiooni siisteemide hooldustéddel, mis
on seotud kalibreerimise vdi remondi vdi ajakohastamisega.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 98105, 9B106, 9B116 voi 9B117 nimetatud
kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide vdi punktis 9A104
nimetatud sondrakettide vdi punktis 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 vdi 9A119
nimetatud alamsiisteemide modelleerimiseks, simuleerimiseks voi projektide integreerimiseks.

Markus:  Punktis 9D103 nimetatud tarkvara kuulub kontrolli alla, kui ta on kombineeritud punktis 4A102
nimetatud spetsiaalselt kavandatud riistvaraga.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g,
9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c,
9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 vdi 9A118 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis koordineerib rohkem kui ithe alamsiisteemi funktsioneerimist ja on spetsiaalselt loodud voi
kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettides vo6i 9A104 punktis nimetatud
sondrakettides.
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9E

9E001

9E002

9E003

Tehnoloogia

Markus:  Punktides 9EO01-9E003 nimetatud gaasiturbiinmootorite arendus- vdi tootmistehnoloogia kuulub

kontrolli alla ka siis, kui seda kasutatakse rakendustehnoloogiana parandamiseks, iimberehitamiseks ja
kapitaalremondiks. Kontrolli alla ei kuulu: tehnilised andmed, joonised vdi dokumentatsioon, mida
vajatakse hooldetéddel ja mis on otseses seoses vigastatud vdi kasutamiskélbmatute vahetatavate osade
kalibreerimise, eemaldamise voi asendamisega, kaasa arvatud terve mootori vdi mootori moodulite
asendamine.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 9A001.c, 9A004-9A011, 9B voi
9D nimetatud seadmete voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 9A001.c, 9A004-9A011 vdi 9B
nimetatud seadmete tootmiseks.

NB: Tehnoloogia kohta, mis on mdeldud kontrolli alla kuuluvate struktuuride, laminaatide v3i materjalide

parandamiseks, vaata punkti 1E002.f.

Muu tehnoloogia:

a.

Tehnoloogia, mis on vajalik mis tahes jirgmiste gaasiturbiinmootorite komponentide voi siisteemide
arendamiseks voi tootmiseks:

Gaasiturbiinide labad, tiivikud voi labaotsabandaazid, mis on valmistatud suunatud tahkumisega
(DS) sulamitest voi monokristallilistest (SC) sulamitest (Milleri indeksi suund 001), mille
pingetaluvusaeg purunemiseni on temperatuuril 1 273 K (1 000 °C) ja pingel 200 MPa iile
400 tunni ja mis pohineb moddetud keskmistel vaartustel;

Mitmekuplilise pdlemiskambriga poletid, mille keskmine véljundi temperatuur on tile 1 813 K
(1540 °C), voi poletid, mis sisaldavad termiliselt eristatud silindrihiilsse, mittemetallilisi
silindrihiilsse voi mittemetallilisi kesti;

Komponendid, mis on valmistatud mis tahes jirgmisest materjalist:

a. Orgaanilistest komposiitmaterjalidest, mis on kavandatud tooks iile 588 K (315 °C)
temperatuuril;

b. Metallpdhiainega komposiit, keraamilise pShiaine, intermetalliline tthend v&i punktis 1C007
nimetatud armeeritud intermetalliline materjal; v6i

¢. Komposiitmaterjalid, mis on nimetatud punktis 1C010 ja toodetud punktis 1C008 nimetatud
vaikudega.

Jahutuseta turbiinide labad, tiivikud, labaotsabandaazid vdi muud komponendid, mis on
kavandatud t60ks gaasijoa temperatuuril 1 323 K (1 050 °C) vdi rohkem;

Jahutusega turbiinide labad, tiivikud, labaotsabandaazid, muud kui punktis 9E003.a.1 nimetatud,
mis on kavandatud t66ks gaasijoa temperatuuril 1 643 K (1 370 °C) voi rohkem;

Labad-kettale labade kombinatsioonid, kus kasutatakse tahkisliitmist;

Gaasiturbiinmootorite komponendid, milles kasutatakse punktis 2E003.b nimetatud
difusioonkeevitustehnoloogiat;

Vigastustaluvusega gaasiturbiinmootorite poorlevad komponendid, mille puhul on kasutatud
punktis 1C002.b nimetatud pulbermetallurgia materjale;

Gaasiturbiinidele ja kombineeritud tsiikkelmootoritele ettendhtud tdisautomaatse digitaalse
mootori juhtimise (FADEC) siisteemid ning nendega seotud diagnostikakomponendid, andurid ja
spetsiaalselt projekteeritud komponendid;
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9E003 a. (jitkub)
10. Reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemid ja vastavad reguleerimissiisteemid jargmistele:
a. Gaasigeneraatori turbiinidele;
b. Ventilaator- voi elektriturbiinidele;
c. Toukediiisidele;

Markus 1:  Reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemid ja vastavad reguleerimissiisteemid punktis
9E003.0.10 ei hdlma sisendvoo juhtlabasid, reguleeritava sammuga ventilaatoreid,
reguleeritavaid staatoreid voi kompressorite vedelikueemaldamise ventiile.

Markus 2:  Punkt 9E003.a.10 ei holma reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemide arendus- voi
tootmistehnoloogiat pooratava touke jaoks.

11. Suure profiilisiigavusega 60nsad tiiviku labad, ilma labade vastastikuse toetuseta;
b. Tehnoloogia, mis on vajalik mis tahes jirgmise arendamiseks voi tootmiseks:

1. Aerodiinaamilistes torudes kasutatavad lennumudelid, mis on varustatud pindanduritega, mis on
voimelised edastama andmed andmekogumissiisteemi; voi

2. Komposiitmaterjalidest propellerite labad voi propellerventilaatorid, mis on voimelised 0,5 5kordse
helikiirusega (0,55 Machi) ja kiiremini lennates vastu votma iile 2 000 kW;

c¢. Tehnoloogia, mis on vajalik gaasiturbiinmootorite komponentide arendamiseks vdi tootmiseks,
kasutades laser-, veejoa-, elektrokeemilist- (ECM) vdi elektrilahenduslikku (EDM) siivistusmeetodit, et
puurida jargmiste tunnuskombinatsioonidega auke:

1. Kaik jargmine:
a. Stgavus iletab neljakordselt nende labimoddu;
b. Libimdddud on viiksemad kui 0,76 mm; ja
¢. Kohtumisnurgad on 25° voi vihem; voi
2. Koik jargmine:
a. Stgavus iletab viiekordselt nende 1abimoodu;
b. Libimdddud on viiksemad kui 0,4 mm; ja
c. Kohtumisnurgad on iile 25
Tehniline mdrkus:
Punkti 9E003.c tahenduses on kohtumisnurk moodetud kandepinna puutujatasandi suhtes kandepinna

punktis, kus augu telg siseneb kandepinda.

d. Tehnoloogia helikopterite jouiilekandesiisteemide voi kaldrootori voi kaldtiivaga ohusdidukite
jouiilekandesiisteemide arendamiseks voi tootmiseks;

e. Tehnoloogia jargmiste omadustega diiselkolbmootoritega maismaasdidukite jousiisteemide
arendamiseks voi tootmiseks:

1. “Kasti” ruumala on 1,2 m® voi vihem;

2. Uldine viljundvaimsus, mis on iile 750 kW vastavalt 80/1269/EMU, ISO 2534 vdi samavairsetele
siseriiklikele standarditele; ja

3. “Kasti” ruumala vdimsustihedus on iile 700 kW/m3;
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9E003

9E101

9E102

e. (jatkub)
Tehniline mérkus:

Punktis 9E003.¢ on “kasti ruumala” madratud kolme alljdrgneval viisil mdddetud risti asetseva mddte korrutisena:
Pikkus: Vantvolli pikkus esiddrikust kuni hooratta pinnani;
Laius:  Koige laiem jdrgmistest:

a.  Valismaot klapikambri kaanest teise klapikambri kaaneni;

b.  Silindripeade valisservade vaheline kaugus; voi

c. Hooratta korpuse vilislabimdot;
Korgus: Suurim jargmistest:
a. Moot vantvolli teljest klapikambri kaane (voi silindripea) iilemise tasapinnani pluss kahekordne
kolvikdik; voi
b.  Hooratta korpuse vilislabimdot.

f.  Tehnoloogia, mis on vajalik jirgmiste suure vdimsusega diiselmootoritele spetsiaalselt projekteeritud
komponentide tootmiseks:

1. Tehnoloogia, mis on vajalik mootorisiisteemide tootmiseks, mille koik jargmised komponendid on
valmistatud punktis 1C007 nimetatud keraamilistest materjalidest:

a. Silindrihiilsid;

b. Kolvid;

c. Silindripead; ja

d. Uks vdi mitu muud komponenti (nt viljalaskeavad, turbolaadurid, klapi juhtpuksid,
klapisdlmed voi isoleeritud kiituse sissepritsediiiisid);

2. Tehnoloogia, mis on vajalik iiheastmelise kompressoriga turbolaadurite siisteemide tootmiseks,
millel on kdik jargmised omadused:

a. Tootavad rohkude suhtel 4:1 voi kdrgemal;
b. Labivoolav mass on 30-130 kg minutis; ja
c. Kompressorit voi turbiini ldbiva voo ristldikepindala muutmise voimalus;

3. Tehnoloogia, mis on vajalik kiituse sissepritsesiisteemide tootmiseks, millel on spetsiaalselt
kavandatud mitut sorti kiituse (nt diisel- vdi reaktiivkiitus) kasutamise vdimalus, mis katab
viskoossusvahemiku alates diiselkiitusest (2,5 ¢St 310,8 K (37,8 °C)) kuni bensiinini (0,5 cSt 310,8
K (37,8 °C)) ja millel on mélemad jargmised omadused:

a. Sissepritsitava kiituse hulk on iile 230 mm? iihe sissepritse kohta iihte silindrisse; ja

b. Spetsiaalne projekteeritud elektrooniline juhtimisfunktsioon, mis véimaldab sobivate andurite
abil olenevalt kiituse omadustest automaatselt seadistada turbolaaduri kiirusregulaatorit ni, et
séiliksid samad poordemomendi karakteristikud;

g. Tehnoloogia, mis on vajalik tahke, gaasfaasilise voi vedelikkelmelise (v6i nende kombinatsioonid)
maéidrdega madritavate silindriseintega suure voimsusega diiselmootorite arendamiseks voi tootmiseks,
mis vdimaldavad iile 723 K (450 °C) tootemperatuuri mdddetuna kolvi tilemises surnud seisus
silindriseinal iilemise kolvirdnga kohal.

Tehniline mdrkus:

Suure vdimsusega diiselmootorid on diiselmootorid, mille keskmine spetsiifiline efektiivrohk kolvi pdhjale toitakti
kestel, tuletatuna pidurdatava valjundvdimsuse modtmistest, on 1,8 MPa v6i rohkem moddetuna
poorlemissagedusel 2 300 pdoret minutis, tingimusel et nende nimipéorlemissagedus oleks 2 300 podret minutis
Vi rohkem.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 9A101, 9A104-9A111,
9A115-9A119 nimetatud kaupade arendamiseks ja tootmiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi
punktides 9A005-9A011, 9A101, 9A104-9A111, 9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,
9B117, 9D101 vdi 9D103 nimetatud kaupade kasutamiseks.
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IT LISA

UHENDUSE ULDINE EKSPORDILUBA nr EU001

(vastavalt mairuse (EU) nr 1334/2000 artiklile 6)

Viljaandev asutus: Euroopa Uhendus

1. osa

Kiesolev ekspordiluba holmab jargmist:

Kaik kiesoleva mairuse I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaubad, vilja arvatud 2. osas esitatud kaubad.

— 0C001

— 0C002
— 0D001

— 0E001

— 1A102

— 1C351
— 1C352
— 1C353
— 1C354
— 7E104

— 9A009
—9A117

2. osa

koik IV lisas mairatletud kaubad.

Looduslik uraan, vaesestatud uraan voi toorium metalli, sulami, keemilise ithendi voi kontsentraadi
kujul ja materjalid, mis sisaldavad mis tahes eelnevalt nimetatud ithendit vi tthendeid.

Lohustuvad erimaterjalid, muud kui IV lisas nimetatud.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v3i kohandatud 0-kategoorias nimetatud kaupade arendamiseks,
tootmiseks vdi kasutamiseks, kuivord see on seotud punktiga 0C001 vdi punkti 0C002 kaubanime-
tustega, mis on IV lisast vilja arvatud.

Tuumatehnoloogia markusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud 0-kategoorias nimetatud kau-
pade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, kuivord see on seotud punktiga 0C001 vdi punkti
0C002 kaubanimetustega, mis on IV lisast vilja arvatud.

Korduvkiillastatud piiroliitisitud siisinik-siisinik-komponendid, mis on ette nahtud kasutamiseks punk-
tis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

Inimpatogeenid, zoonoosid ja toksiinid.

Loompatogeenid.

Geneetilised elemendid ja geneetiliselt muundatud organismid.
Taimpatogeenid.

Tehnoloogia, mis on ette nahtud lennujuhtimise ja tdukejdu andmete integreerimiseks lennujuhtimis-
siisteemi, et optimeerida raketisiisteemide trajektoori.

.a Hiibriidsed raketi tdukejousiisteemid, mille koguimpulss on ile 1,1 MNs.

Rakettmiirskudes  kasutatavad —astmestusmehhanismid, —eraldamismehhanismid ja astmete
vaheseadmed.

3. osa

Kiesolev ekspordiluba kehtib kogu ithenduses jargmistesse sihtkohtadesse suunduva ekspordi osas:

Austraalia

Kanada

Tsehhi Vabariik

Ungari

Jaapan

Uus-Meremaa

Norra
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Poola

Sveits

Ameerika Uhendriigid

Markus: 1. ja 3. osa vdib muuta iiksnes kooskdlas nende asjaomaste iilesannete ja kohustustega, mida iga liikmesriik on votnud

tuumarelva leviku tokestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames ning kooskdlas iga
litkmesriigi avaliku julgeoleku huvidega, mis kajastuvad tema kohustuses otsustada kahesuguse kasutusega kaupade
ekspordilubade taotluste iile vastavalt kdesoleva mddruse artikli 6 loikele 2.

Kdnealuse loa kasutustingimused ja -nduded

Uldluba ei tohi kasutada, kui eksportija asukohaliikmesriigi pidev asutus on eksportijat teavitanud, et kénealused
kaubad on ette nihtud kasutamiseks voi neid saab kasutada tervikuna voi osaliselt keemia-, tuuma- voi
bioloogiliste relvade vdi teiste tuumaldhkeseadmete arendamiseks, tootmiseks, kisitlemiseks, kasutamiseks,
hooldamiseks, ladustamiseks, avastamiseks, identifitseerimiseks voi levitamiseks voi selliste relvade kanderakettide
arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks voi ladustamiseks, voi kui eksportija teab, et konealuseid kaubad on ette
nahtud selliseks kasutuseks.

Uldluba ei tohi kasutada, kui eksportija asukohaliikmesriigi pidev asutus on eksportijat teavitanud sellest, et
konealused kaubad on ette nihtud voi neid saab kasutada kdesoleva mairuse artikli 4 16ikes 2 nimetatud sojaliseks
16ppkasutuseks riigis, mille suhtes kehtib EL, OSCE v&i URO relvaembargo, vdi kui eksportija teab, et kénealused
kaubad on ette nihtud selliseks kasutuseks.

Uldluba ei tohi kasutada, kui asjaomased kaubad eksporditakse tollivabasse tsooni vdi vabalattu, mis asub selle
loaga hdlmatud sihtkohas.

Liikmesriigid maaravad kindlaks iildloa kasutamise kohta lisatud registreerimis- ja aruandenduded ning lisateabe,
mida litkmesriik, kust eksportimine toimub, v6ib nduda kdnealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta. Nende
nduete aluseks peavad olema nduded, mille konealuseid lube andvad litkmesriigid on kehtestanud iildiste
ekspordilubade kasutamise kohta.
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Illa LISA

(ndidisvorm)

(vastavalt artikli 10 15ikele 1)

EUROOPA UHENDUS KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORT (maarus (EU)nr ... )
1 1. Eksportija nr | 2. Identifitseerimisnumber 3. Kehtivusaeg
(vajaduse korral)
4. Kontaktandmed
5. Kaubasaaja 6. Viljaandev asutus
7. Agentfesindaja (kui erineb eksportijast) nr
< 8. Piritoluriik (vajaduse korral) Kood (1)
~Mm
o]
—
9. Lahteriik (vajaduse korral) Kood ()
10. Loppkasutaja (kui erineb kaubasaajast) 11. Liikmesriik, kus kaubad praegu voi tulevikus asuvad Kood (1)
12. Liikmesriik, kus kavatsetakse teostada ekspordi Kood (1)
tolliprotseduurid
13. Loplik sihtritk Kood (1)
1
14. Kaupade kirjeldus (2) 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekirj
(vajaduse korral) anr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
(vajaduse korral)
19. Loppkasutus 20. Lepingu kuupédev 21. Ekspordi tolliprotseduur
(vajaduse korral)
22. Siseriiklike Gigusaktide kohaselt ndutav lisateave (tipsustada blanketil)

Litkmesriikide valmistritkitud teabe jaoks
Tdidab valjaandey asutus

Allkiri
Viljaandev asutus

Kuupiev

(1Y Ve maarus (EU) nr 117295 (EUTL 118/95, 25.5.1995, Ik 10), nagu seda on hiljem muudetud.
(%) Vajaduse korral voib kirjelduse esitada kéesoleva vormi iihe v&i mitme lisana (1bis). Sel juhul mérkida sellesse lahtrisse lisade tipne arv.
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EUROOPA UHENDUS KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORT (miirus (EU) nr .. )
bl' 1. Eksportija 2. Identifitseerimisnumber
is
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
§ 14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekirja nr
o
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kitjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kitjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekitja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kitjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kaubakood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Viiring ja maksumus 18. Kauba kogus
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Mrkus: 24. veeru 1. osasse kirjutage olemasolev kogus ja 24. veeru 2. osasse selle tttu mahaarvatud kogus.

23. Netokogus/vairtus {netomass/muu ithik)

26. Tollidokument (liik ja
number) vdi viljavote (ar) ja
mahaarvamise kuupiev

27. Liikmesriik, nimi ja allkiri, mahaarvamisele
viitav tempel

24. Numbritega 25. Mahaarvatud
kogus/maksumus sdnadega
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IIb LISA

EKSPORDI ULDLUBADE AVALDAMISE UHISNOUDED

(vastavalt artikli 10 1dikele 3)
Ekspordi iildloa nimetus
Luba viljaandev asutus

Kehtivus EU territooriumil. Kasutatakse jargmist teksti:

“Kiesolev ekspordi iildluba vastab méaruse (EU) nr 13342000 artikli 6 Idike 2 nduetele. Vastavalt nimetatud
mairuse artikli 6 15ikele 2 kehtib kiesolev luba kdikides Euroopa Uhenduse liikmesriikides”

Asjaomased kaubad: kasutatakse jargmist sissejuhatavat teksti:

“Kéesolev ekspordiluba kehtib jargmiste kaupade suhtes”

Asjaomased sihtkohad. Kasutatakse jargmist sissejuhatavat teksti:

“Kéesolev ekspordiluba kehtib jargmistesse sihtkohtadesse suunduva ekspordi osas”

Tingimused ja nduded
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IV LISA

(méiruse (EU) nr 1334/2000 artikli 21 15ikes 1 osutatud nimekiri)

Kanded ei sisalda alati I lisas esitatud tiielikku kauba kirjeldust ja sellega seotud mirkusi (*) Téielik kaupade
kirjeldus esitatakse iiksnes I lisas.

Kauba nimetamine kiesolevas lisas ei mdjuta I lisas esitatud masstooteid kisitlevate tingimuste kohaldamist.

1C001

1C101

1D103

1E101

1E102

6B008

6B108

1C239

1E201

3A229

3A232

I OSA

(siseriikliku iildloa kasutamine iihendusesiseses kaubanduses)

Varjamistehnoloogia alla kuuluvad kaubad

Materjalid, mis on spetsiaalselt ette nihtud kasutamiseks elektromagnetlainete neclajatena, voi
omajuhtivuslikud poliimeerid.

NB: VT KA PUNKTI 1C101.

Muud kui punktis 1C001 nimetatud, rakettmiirskudes ja nende alamsiisteemides kasutatavad
materjalid ja seadmed, mis vihendavad nende margatavust, nagu radarikiirte tagasipeegeldumine,
ultraviolett-infrapuna-ja akustilised signaalid;

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud selliste vahendatud margatavusega signaalide analiiiisiks
nagu radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-[infrapuna- voi akustilised signaalid.

Tehnoloogia iildmarkustele vastav tehnoloogia punktis 1C101 vdi 1D103 nimetatud kaupade
kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmarkustele vastav tehnoloogia punktis 1D103 nimetatud tarkvara arendamiseks.

Impulssradari modtesiisteemid, mis on ette nihtud tagasikiirgumise ristldoike maaramiseks, kui
kiiratava impulsi pikkus on 100 ns voi lithem, ning ning nende jaoks spetsiaalselt kavandatud
komponendid;

NB: VT KA PUNKTI 6B108.

Modtesiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud radari tagasikiirgumise ristldoike mootmiseks ja on
kasutatavad rakettmiirskudel ja nende alamsiisteemides;

Uhenduse strateegilise kontrolli alla kuuluvad kaubad

Brisantlohkeained, muud kui sdjalise otstarbega kaupade nimekirjas nimetatud, voi ained voi segud,
mis sisaldavad neid iile 2 massiprotsendi ja mille kristalne tihedus on iile 1,8 g/cm® ja detonatsiooni
kiirus tile 8 000 m/s.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 1C239 nimetatud
kaupade kasutamiseks.

Siititesiisteemid ja vastavad suure voolu impulssgeneraatorid...

NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.

Detonaatorid ja mitmepunktilised siiiitesiisteemid...

NB: VT KA SOJALISE OTSTARBEGA KAUPADE NIMEKIRJA.

() Erinevused I ja IV lisa sdnastuses/reguleerimisalas on mirgitud poolpaksus kursiivkirjas.
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3E201

6A001

6A001.a.1.b

6A001.a.2.a.1.

6A001.a.2.a.2.

6A001.a.2.a.5.

6A001.a.2.b.

6A001.a.2.c.

6A001.a.2.e.

6A001.a.2.f.

6D003.a

8A002.0.3.

8E002.a.

Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia punktis 3A229 vdi 3A232 nimetatud seadmete
kasutamiseks.

Akustika:

Objektide avastamise ja asukoha kindlaksmadramise siisteemid, millel on mis tahes jirgmine
omadus:

1. Saatesagedus alla 5 kHz;

6. Kavandatud taluma...;

Hiidrofonid... Sisaldavad...

Hiidrofonid... Omavad mis tahes...

Hiidrofonid... Kavandatud...

Jarelveetavad akustiliste hiidrofonide voresiisteemid. ..

Andmetootlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud reaalajas kasutamiseks jirelveetava
akustiliste hiidrofonide voresiisteemidele, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja
sageduspiirkondade to6tlemis- ja korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis,
numbriline filtratsioon ning kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier’ pooret vodi teisi
muundamivotteid ja -meetodeid.

Merepdhja voi lahe kaablististeemid, mis:

1. Sisaldavad hiidrofone... voi

2. Sisaldavad hiidrofonigrupi tihendatud signaali mooduleid...;

Andmet6otlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud reaalajas kasutamiseks merepohja- voi
lahe kaablisiisteemides, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja
sageduspiirkondade to6tlemis- ja korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis,
numbriline filtratsioon ning kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier’ pooret voi teisi
spektrimuundamisvotteid ja -meetodeid;

Tarkvara akustiliste andmete to6tlemiseks reaalajas;

Jargmised miiravdhendamissiisteemid, mis on kavandatud kasutamiseks 1 000 tonnise ja suurema
veeviljasurvega laevadel:

b) aktiivsed miiravahendamis- ja miirakdrvaldamissiisteemid voi spetsiaalselt jouiilekandesiisteemi
jaoks projekteeritud magnetlaagrid ning selles sisalduvad elektroonilised juhtimissiisteemid, mis
voimaldavad aktiivselt vihendada seadmete vibratsiooni, tekitades antimiira voi antivibratsiooni
signaale otse miiraallikasse;

Tehnoloogia veealuse miira vihendamiseks spetsiaalselt kavandatud sdukruvide arendamiseks,
tootmiseks, parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks (uuesti tootlemine).

Uhenduse strateegilise kontrolli alla kuuluvad kaubad — Kriiptograafia — 5. kategooria, 2. osa

5A002.a.2

5D002.c.1

5E002

7A117

Seadmed, mis on kavandatud voi kohandatud kriiptoanaliiiitiliste funktsioonide tditmiseks.

Uksnes tarkvara, millel on punktis 5A002.a.2 nimetatud seadmete tunnuseid v&i mis simuleerib
nende funktsioone.

Uksnes tehnoloogia punktis 5A002.a.2 vdi 5D002.c.] nimetatud kaupade arendamiseks,
tootmiseks voi kasutamiseks.

MTCR-tehnoloogia

Rakettmiirskudel kasutatavad juhtimisseadmed, mis on vdimelised saavutama siisteemset tdpsust
3,33 % voi vahem lennuulatusest (nt samavordne tdendosusring (CEP) 10 km voi vdiksem kaugusel
300 km), vilja arvatud juhtimisseadmed, mis on kavandatud rakettmiirskude jaoks, mille
lennuulatus on alla 300 km, véi mehitatud Shusdidukite jaoks.
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7B001

7B003

7B103

7D101

7E001

7E002

7E101

9A004

9A005

9A007 .a.

9A008.d

9A104

9A105.a.

Testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed eespool punktis 7A117 nimetatud seadmetele.

Markus:  Punkt 7B001 ei hdlma I voi II hooldustasemele vajalikke testimis-, kalibreerimis- ja
reguleerimisseadmeid.

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud eespool punktis 7A117 nimetatud seadmete tootmiseks.

Tootmisvarustus, mis on spetsiaalselt ette nihtud eespool punktis 7A117 nimetatud seadmete
tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud eespool punktis 7B003 vdi 7B103 nimetatud seadmete
kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktis 7A117, 7B003,
7B103 voi 7D101 nimetatud seadmete voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildméarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktides 7A117, 7B003
ja 7B103 nimetatud seadmete tootmiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktides 7A117,
7B003, 7B103 ja 7D101 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Kanderaketid, millega on vdimalik toimetada vihemalt 500 kg kasulikku lasti vihemalt 300 km kaugusele.

NB: VT KA PUNKTI 9A104.

Markus 1:  Punkt 9A004 ei holma kasulikku lasti.

Vedelkiitusega rakettide toukejbusiisteemid, mis sisaldavad punktis 9A006 nimetatud siisteeme voi
komponente, mis on kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud
sondrakettides.

NB: VT KA PUNKTE 9A105 ja 9A119.

Tahkekiituse toukejousiisteemid, mis on kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi
punktis 9A104 nimetatud sondrakettides ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB: VT KA PUNKTI 9A119.

a. Koguimpulss on ile 1,1 MNs;
Jargmised komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud tahkekiituse raketi toukejousiisteemidele:

NB: VT KA PUNKTI 9A108.c.

d. Liigutatavad ditisid voi sekundaarse vedeliku sissepritsega tduke vektorjuhtimise siisteemid, mis
on kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides
ja mis voimaldavad jargmist:

1. Telje suhtes igasuunalist litkumist iile 5%
2. Nurkvektori poorlemist 20°[s voi rohkem; voi

3. Nurkvektori kiirendust 40°[s* v&i rohkem.

Sondraketid, mis on vimelised toimetama vihemalt 500 kg kasulikku lasti vihemalt 300 km kaugusele.

NB: VT KA PUNKTI 9A004.

Jargmised vedelkiituse rakettmootorid:

NB: VT KA PUNKTI 9A119.

a. Muud kui punktis 9A005 nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad
rakettmiirskudes ja millega saavutatav koguimpulss on iile 1,1 MNs; vilja arvatud vedelkiituse
apogeemootorid, mis on konstrueeritud véi kohandatud satelliitide jaoks kasutatavaks ning
millel on kéik jargmised omadused:

1. diiiisi kéri libimoot on 20 mm véi vihem; ja

2. pélemiskambri rohk on 15 baari vdi madalam.



02/13. kd

Euroopa Liidu Teataja

223

9A106.c

9A108.c.

9A116

9A119

9B115

9B116

9D101

9E001

Muud kui punktis 9A006 nimetatud spetsiaalselt vedelkiitusega raketi tdukejousiisteemide jaoks
kavandatud siisteemid voi komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes:

c. Toukejouvektori juhtimise alamsiisteemid, vilja arvatud need, mis on kavandatud

raketisiisteemidele, mis ei voimalda vihemalt 500 kg kasuliku lasti toimetamist vihemalt
300 km kaugusele.

Tehniline markus:

Niteid punktis 9A106.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. Painduvad diiiisid;

2. Vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. Liikuv mootor voi diiiis;

4. Viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid); voi

5. Toukejou klapid.

Muud kui punktis 9A008 nimetatud spetsiaalselt tahkekiituse tdukejousiisteemide jaoks kavandatud
komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

c. Toukejouvektori juhtimise alamsiisteemid, vilja arvatud need, mis on kavandatud

raketisiisteemidele, mis ei voimalda vihemalt 500 kg kasuliku lasti toimetamist vihemalt
300 km kaugusele.

Tehniline markus:

Niteid punktis 9A108.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:

1. Painduvad diiiisid;

2. Vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. Liikuv mootor voi diiiis;

4. Viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid); voi

5. Toukejou klapid.

Jargmised rakettmiirskudes kasutatavad atmosfdiri taassisenevad soidukid ja spetsiaalselt nende
jaoks ettendhtud vdi kohandatud komponendid, vilja arvatud need atmosfdiiri taassisenevad
soidukid, mis on kavandatud kandma mitterelvastuslikku lasti;

a. Atmosfiiri taassisenevad sdidukid;

b. Kuumakaitsekilbid ja nende komponendid, mis on valmistatud keraamilistest voi
kuluvmaterjalidest;

c. Kergetest, suure soojamahtuvusega materjalidest valmistatud jahutusradiaatorid ja nende
komponendid;

d. Elektroonilised seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud atmosfiari taassisenevatele sdidukitele.

Muud kui eespool punktis 9A005 voi 9A007.a nimetatud iiksikud raketiastmed, mis on kasutatavad
terviklikes raketisiisteemides voi mehitamatutel Shusdidukitel ja mis on véimelised toimetama
vihemalt 500 kg kasulikku lastivihemalt 300 km kaugusele.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud eespool punktides 9A005, 9A007.a, 9A008.d,
9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119 nimetatud siisteemide, alamsiisteemide ja
komponentide tootmiseks.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud eespool punktis 9A004 nimetatud kanderakettide
voi punktides 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119
nimetatud siisteemide, alamsiisteemide ja komponentide tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud eespool punktis 9B116 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespoolpunktides 9A004, 9A005,
9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 vdi 9D101 nimetatud seadmete voi tarkvara arendamiseks.
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9E002 Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A004, 9A005,
9A007.a, 9A008.d, 9B115 vdi 9B116 nimetatud seadmete tootmiseks.

Markus:  Tehnoloogia kohta, mis on mdeldud kontrolli alla kuuluvate struktuuride, laminaatide voi
materjalide parandamiseks, vaata punkti 1E002.f.

9E101 Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A104, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119 nimetatud kaupade arendamiseks ja tootmiseks.

9E102 Tehnoloogia iildmérkuselevastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A004, 9A005,
9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c., 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 voi
9D101 nimetatud kanderakettides.

Erandid:
IV lisa ei holma jargmisi MTCR-tehnoloogia alla kuuluvaid kaupu, mis:

1) antakse iile tellimuste alusel, mille on esitanud Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) vastavalt lepingulisele suhtele voi
mille annab {ile ESA oma ametlike kohustuste tditmiseks;

2) antakse iile tellimuste alusel, mille on esitanud litkmesriigi kosmoseagentuur vastavalt lepingulistele suhetele voi
mille annab iile siseriiklik kosmoseagentuur oma ametlike kohustuste tditmiseks;

3) antakse tile tellimuste alusel, mis on esitatud seoses kahe voi enama Euroopa riigi valitsuse poolt allkirjastatud
tihenduse kosmoselendude arendus- ja tootmisprogrammidega vastavalt lepingulistele suhetele;

4) antakse iile liitkmesriigi riiklikult kontrollitava kosmodroomi territooriumil, vilja arvatud juhul, kui kdnealune
liikmesriik kontrollib selliseid iileandmisi vastavalt kidesoleva méddruse tingimustele.

II OSA

(siseriiklikku iildluba ei kasutata ithendusesiseses kaubanduses)

Keemiarelvade konventsiooni (CWC) alla kuuluvad kaubad

1C351.d.4. Ritsiin

1C351.d.5. Saksitoksiin

Tuumatarneriikide grupi tehnoloogia alla kuuluvad kaubad

I lisa kogu 0-kategooria sisaldub IV lisas, vilja arvatud jirgmised:

— 0C001: antud kaubanimetus ei sisaldu IV lisas.

— 0C002: antud kaubanimetus ei sisaldu 1V lisas, vilja arvatud jirgmised 16hustuvad erimaterjalid:
a. craldatud plutoonium;
b. uraaniisotoobi U233 vdi U235 suhtes iile 20 % rikastatud uraan.

— 0DO001 (tarkvara) sisaldub IV lisas, vélja arvatud sedavord, kui see on seotud punktiga 0C001 vdi punkti 0C002
kaubanimetustega, mis on IV lisast vilja arvatud.

— 0EO001 (tehnoloogia) sisaldub IV lisas, vilja arvatud sedavord, kui see on seotud punktiga 0C001 vdi punkti 0C002
kaubanimetustega, mis on IV lisast vilja arvatud.

NB: Punktide 0C003 ja 0C004 osas itksnes kasutamisel tuumareaktorites (punktis 0A001.a).
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1B226

1C012

1B231

1B233

1C233

1C235

1E001

1E201

Elektromagnetilised isotoopseparaatorid, mis on kavandatud voi varustatud ithe voi mitme
iooniallikaga, vdimaldades maksimaalset ioonkiirte voolu 50 mA vdi rohkem.

Mirkus:  Punkt 1B226 holmab separaatoreid:

a.  Mis voimaldavad rikastada stabiilseid isotoope;

b. Millel mélemad, nii iooniallikad kui ka kollektorid vdivad asuda kas magnetvaljas voi
viljaspool magnetvalja.

Jargmised materjalid:

Tehniline mdrkus:

Neid materjale kasutatakse enamasti tuumasoojusallikate puhul.
b. Eelnevalt eraldatud neptuunium-237 mis tahes kujul.

Mirkus:  Punkt 1C012.b ei hdlma saadetisi, milles neptuunium-237 sisaldus on 1 gramm vi vihem.
Triitiumi tootmisrajatised voi -tehased ning seadmed nende jaoks:

a. Tootmisrajatised v0i -tehased triitiumi tootmiseks, taastamiseks, ekstraheerimiseks,
kontsentreerimiseks voi kaitlemiseks;

b. Seadmed triitiumi tootmisrajatiste voi -tehaste jaoks jargmiselt:

1. Vesinik- vdi heeliumijahutusmoodulid jahutusvdoimega 23 K (- 250 °C) voi sellest
madalamale ning soojusdrastamisvoimega 150 W voi rohkem;

2. Vesiniku isotoopide kogumis- ja puhastussiisteemid, mis koguvad ja puhastavad
metallhiidriidide keskkonnas.

Liitiumi isotoopide eraldusrajatised vdi -tehased ning seadmed nende jaoks:
a. Rajatised voi tehased liitiumi isotoopide eraldamiseks;
b. Seadmed liitiumi isotoopide eraldamiseks jargmiselt:

1. Taidetud  vedelik-vedelik-vahetuskolonnid, mis on  spetsiaalselt  kavandatud
liitiumamalgaamidele;

2. Elavhobeda voi liitiumamalgaami pumbad;
3. Liitiumamalgaami elektroliiiisikambrid;

4. Aurustid kontsentreeritud liitiumhiidroksiidilahuste jaoks.

Liitium, mida on liitium-6 isotoobi (°Li) suhtes rikastatud iile selle isotoobi looduslikult esineva
sisalduse ning tooted ja seadmed, mis sisaldavad rikastatud liitiumi jargmiselt: elementkujul,
sulamitena, ithenditena, liitiumi sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, koigi
eelkirjeldatute heitmete voi jadtmetena.

Mrkus:  Punkt 1C233 ei holma termoluminestsentsdosimeetreid.

Tehniline markus:

Liitium-6 looduslik sisaldus on ligikaudu 6,5 massiprotsenti (7,5 aatomprotsenti).

Triitium, triitiumiiihendid, triitiumi sisaldavad segud, milles triitiumiaatomite suhe vesinikuaatomite
suhtes on suurem kui 1:1 000, ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.

Markus:  Punkt 1C235 ei holma kaupu ega seadmeid, milles triitiumisisaldus on kuni 1,48x10% GBq (40
Ci).

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 1C012.b nimetatud seadmete v6i materjalide
arendamiseks voi tootmiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia punktides 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 ja 1C235
nimetatud kaupade kasutamiseks.
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3A228

3A231

3E201

6A203

6A225

6A226

Liilitusseadmed:

a. Kiilmkatoodiga lambid, gaasiga tdidetult voi mitte, mis to6tavad analoogiliselt kaitsesidemikuga
ja millel on kdik jargmised omadused:

1. Sisaldavad kolme voi enamat elektroodi;

2. Anoodpinge tippnimividrtusega 2,5 kV vdi rohkem;

3. Anoodvoolu tippnimivéirtus 100 A v6i rohkem; ja

4. Anoodi viiteaeg 10 ps voi vahem;

Miirkus:  Punkt 3A228 holmab gaastiitega kriitrone ja vakuumspriitrone.
b. Umberliilitatavad sidevahemikud, millel on mdlemad jérgmised omadused:

1. Anoodi viiteaeg 15 ps vdi vahem; ja

2. Tippnimivoolutugevus 500 A voi rohkem.
Neutronite genereerimise siisteemid, kaasa arvatud lambid, millel on molemad jargmised omadused:
a. Nad on ette nihtud toooperatsioonide tditmiseks ilma vilise vaakumsiisteemita; ja

b. Triitium-deuteerium  tuumareaktsiooni  esilekutsumiseks kasutatakse elektrostaatilist
kiirendamist.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 3A228.a, 3A228.b voi
3A231 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Kaamerad ja komponendid, muud kui punktis 6A003 nimetatud:
Mehaanilised poordpeegelkaamerad ja nende jaoks ettendhtud komponendid:
1. Kaaderkaamerad, mille salvestuskiirus on iile 225 000 kaadrit sekundis;

2. Vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on tile 0,5 mm mikrosekundis;

Markus:  Punktis 6A203.a kuuluvad selliste kaamerate komponentide hulka siinkroniseeriva elektroonika
moodulid ning rootorikoostud, mis koosnevad turbiinidest, peeglitest ja laagritest.

Kiiruse modtmise interferomeetrid, mis on ette nahtud iile 1 km/s kiiruste mddtmiseks ajavahemike
viltel, mis on lithemad kui 10 ps.

Markus:  Punkt 6A225 holmab kiiruse mdotmise interferomeetreid, nagu kiiruse interferomeeter-siisteem
mis tahes reflektori jaoks (VISAR) ja Doppleri laserinterferomeetrid (DLI).

Rohuandurid:
a. Manganiinkalibraatorid, suurematele rohkudele kui 10 GPa;

b. Kvartsist rohuandurid, suurematele rohkudele kui 10 GPa.



